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4 集成电路

PG001M DIP16 1000件 –

SAI  PS4 (表面贴装型) – 2000件

SCM1100M SCM 250件 –

SDK03M PS16 (表面贴装型) – 1200件

SI-3000B TO220F-5 2000件 –

SI-3000C TO220F-5 2000件 –

SI-3000J TO220F-5 2000件 –

SI-3000KD TO263-5 (表面贴装型) – 800件

SI-3000KFE TO220F-5 600件／2000件 –

SI-3000KM TO252-5 (表面贴装型) – 3000件

SI-3000KS SOP8 (表面贴装型) – 1000件

SI-3000KWF TO220F-5 2000件 –

SI-3000KWM TO252-5 (表面贴装型) – 3000件

SI-3000LSA SOP8 (表面贴装型) – 1000件

SI-3000LU SOT89-5 (表面贴装型) – 1000件

SI-3000ZD TO263-5 (表面贴装型) – 800件

SI-3000ZFE TO220F-5 600件／2000件 –

SI-3010LLSL SOP8 (表面贴装型) – 1000件

SI-7510  DIP30 680件 –

SI-8000E TO220F-5 2000件 –

SI-8000FD TO263-5 (表面贴装型) – 800件

SI-8000FFE TO220F-5 600件／2000件 –

SI-8000GL DIP8 100件 –

SI-8000HD TO263-5 (表面贴装型) – 800件

SI-8000HFE TO220F-5 600件／2000件 –

SI-8000JD TO263-5 (表面贴装型) – 800件

SI-8000JF TO220F-5 2000件 –

SI-8000S TO220F-5 2000件 –

SI-8000SD TO263-5 (表面贴装型) – 800件

SI-8000TFE TO220F-5 600件／2000件 –

SI-8000TM TO252-5 (表面贴装型) – 3000件

SI-8000W SOP8 (表面贴装型) – 1000件

SI-8011NVS TSSOP24 – 2800件

SI-8400L 未封装 864件 –

  （EI-12.5裸芯）

SI-8405NH SOP8 (表面贴装型) – 1000件

SI-8405NL SOP8 (表面贴装型) – 1000件

SI-8500L 未封装 320件 –

  （EI-19裸芯）

SI-8511NVS TSSOP24 – 2800件

SLA6805MP/ SLA23Pin LF.No.2151／2152：648件，  –

SLA6816MP  LF.No.2153：540件

SLA6848MP SLA24Pin –LF.No.2171：648件 –

SLA7022MU/ ZIP15 with Fin 1080件 –

7029M  （SLA15Pin）

SLA7024M/ ZIP18 with Fin 1080件 –

7026M/7027MU （SLA18Pin）

SLA703xM ZIP18 with Fin 1080件 –

  （SLA18Pin）

SLA7042M/ ZIP18 with Fin 1080件 –

7044M  （SLA18Pin）

SLA705xM ZIP18 with Fin 1080件 –

  （SLA18Pin）

SLA706xM ZIP21 with Fin 1080件 –

  （SLA21Pin）

SLA707xMR/ ZIP23 with Fin 1080件 –

MPR  （SLA23Pin）

SLA7611M ZIP18 with Fin 1080件 –

  （SLA18Pin）

SMA682xM SMA24Pin LF.No.2451：1080件，  –

   LF.No.2452：1008件

SMA6843MP SMA24Pin LF.No.2452：1008件 –

SMA7022MU/ ZIP15 1440件 –

7029M  （SMA15Pin）

SMA7036M ZIP15（SMA15Pin） 1440件 –

SPI-8000A HSOP16 – 1400件

SPI-8000TW HSOP16 – 1400件

STA801M SIP10（STA10Pin） 100件 –

STA810M SIP8（STA8Pin） 100件 –

STA820M SIP8（STA8Pin） 100件 –

1 IC

请按照标准包装的整数倍订货。

 系列名称/ 
封装

  标准包装数量

 产品名称  散装  带装

 系列名称/ 
封装

  标准包装数量

 产品名称  散装  带装

订购信息（标准最小包装单位）订购信息（标准最小包装单位）
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1 IC



6 集成电路

选用指南

1-1 稳压集成电路

选用指南

线性稳压集成电路（低输入输出电压差，内置过电流、过热保护电路） 

表面贴装型

系列名称

SI-3000LU

SI-3000LSA

SI-3000KS

SI-3000KM

SI-3000KD

SI-3000LLSL

SI-3000ZD

输出电流

（A）

0.25

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

3.0

封装

SOT89-5

SOP8

SOP8

TO252-5

TO263-5

SOP8

TO263-5

关闭时

电流消耗低

○

○

○

○

○

○

○

输出

开/关

○

○

○

○

○

○

○

过电流

保护特性

下降

折返

下降

折返＊1

折返＊2

折返

折返

页码

10

12

14

16

20

24

26

输出电压

（V）

 1.8 2.5 3.3 5 9 12

     

 ◎ ◎ ◎ ◎ 

  ◎ ◎ 

  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

   ◎ ◎

   ◎

变量（参考电压）

（V）

 1.0 1.1 1.25 1.28

   ◎

    ◎

 ◎   ◎

 ◎   ◎

 ◎

  ◎

 系列名称

SI-3000B

SI-3000KFE

SI-3000C

SI-3000J

SI-3000ZFE

输出电流

（A）

0.27

1.0

1.5

2.0

3.0

封装

TO220F-5

TO220F-5

TO220F-5

TO220F-5

TO220F-5

关闭时

电流消耗低

—

○

—

—

○

输出

开/关

○

○

○

○

○

过电流

保护特性

折返

折返

折返＊3

折返

折返

页码

28

30

32

36

38

输出电压

（V）

 3.3 5 9 12 15 15.7 24

      ◎

     

 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎

  ◎ ◎ ◎ ◎

 

变量（参考电压）

（V）

 1.0 1.1 2.55

   ◎

 ◎

  ◎ 

引脚插入型

＊3：SI-3033C“下降”

＊1：SI-3012KM/3025KM/3033KM“下降”

＊2：SI-3012KD/3033KD“下降”
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1-1 稳压集成电路

开关式稳压集成电路（内置过电流、过热保护电路）

页码

42

44

46

48

50

52

56

58

58

60

过电流

保护特性

下降

下降

折返

下降

下降

折返

下降

下降

下降

下降

输出

开/关

—

—

○

○

○

○

○

○

○

○

输出电流

（A）

0.4

0.5

0.6

1.5

1.5

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

5.5

输出电压

（V）

 3.3 5 9 12

   ◎ ◎

 ◎ ◎

 ◎ ◎

 ◎ ◎ ◎ ◎

 

 ◎ ◎

系列名称

SAI

SI-8000W

SI-8000JD

SI-8000TM

SI-8000SD

SPI-8000A

SI-8000Q＊

SI-8000FDE

SI-8000FDL

SI-8000HD

封装

PS-4

SOP8

TO263-5

TO252-5

TO263-5

HSOP16

HSOP8

TO263-5

TO263-5

TO263-5

关闭时

电流消耗低

—

—

○

○

—

○

○

—

○

○

变量（参考电压）

（V）

 0.5 0.8 1.0

  

  

  

  

  ◎

   ◎

 ◎

  ◎

  ◎

  ◎

最大输

入电压

（V）

35

35

43

43

43

53

30

43

43

43

关闭时

电流消耗低

—

○

○

○

—

○

—

○

过电流

保护特性

下降

折返

下降

折返

下降

下降

下降

下降

输出

开/关

—

○

○

○

○

○

○

○

系列名称

SI-8000E

SI-8000JF

SI-8000TFE

SI-8000GL

SI-8000S

SI-8100QL＊2

SI-8000FFE

SI-8000HFE

输出电流

（A）

0.6

1.5

1.5

1.5

3.0

3.5

3.5

5.5

封装

TO220F-5

TO220F-5

TO220F-5

DIP8

TO220F-5

DIP8

TO220F-5

TO220F-5

页码

62

64

66

68

70

72

74

76

输出电压

（V）

 3.3 5 9 12 15

  ◎  

 ◎ ◎  ◎

  ◎

 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

  ◎   

变量（参考电压）

（V）

 0.5 0.8 1.0 1.5

 

    ◎

  ◎

   ◎

 

 ◎ 

  ◎

   ◎

最大输

入电压

（V）

43

43

43

53

43＊1

30

43

43

＊1：SI-8033S为35V
＊2：电流模式控制

引脚插入型

过电流

保护特性

折返

下降

折返

下降

输出

开/关

○

○

○

○

 
表面贴装 • 同步整流控制型 

系列名称

SI-8011NVS

SI-8405NL

SI-8511NVS

SI-8405NH

振荡频率

（kHz）

250

250

400

750

封装

TSSOP24

SOP8

TSSOP24

SOP8

关闭时

电流消耗低

—

—

—

—

页码

78

80

82

84

变量（参考电压）

（V）

 0.5 1.1 

  ◎

 ◎

  ◎

 ◎

最大输

入电压

（V）

25

6

25

6

过电流

保护特性

折返

下降

输出

开/关

○

○

系列名称

STA810M

STA820M

输出电流

（A）

1.5

3.0

封装

SIP8

SIP8

关闭时

电流消耗低

○

—

页码

86

88

输出电压

（V）

 5 6.5 

  ◎

 ◎

最大输

入电压

（V）

43

31

内置续流二极管（肖特基势垒二极管）型

输出

开/关

—

○

过电流

保护特性

下降

下降

输出电压

（V）

 3.3 5 12

   ◎

 ◎ ◎  

 ◎ ◎ ◎

系列名称

SI-8400L

SI-8500L

输出电流

（A）

0.4

0.5

1.0

封装

未封装型

未封装型

关闭时

电流消耗低

—

—

页码

90

90

最大输

入电压

（V）

35

35

带有 L 类型

表面贴装型

＊：电流模式控制
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多路输出型稳压集成电路

1-1 稳压集成电路

2 输出型

功能

 过电流保护 热保护 开/关
   控制

 下降 ○ ○

 下降 ○ ○

 
 折返 ○ ○

 折返 ○ ○

 折返 ○ ○

 折返 ○ ○

 折返 ○ ○

 折返 ○ ○

 折返 ○ ○

 折返 ○ ○

 折返 ○ ○

 折返 ○ ○

 
系列名称

STA801M

SPI-8001TW

SPI-8002TW

SPI-8003TW

SI-3003KWF

SI-3002KWM

ch1

ch2

ch1
ch2
ch1
ch2
ch1
ch2
ch1
ch2
ch1
ch2

封装

SIP10

HSOP16

HSOP16

HSOP16

TO220F-5

TO252-5

关闭时

电流消

耗低

—

—

○

○

○

—

—

备注

续流二极管

（肖特基势垒二极管）

续流二极管

（肖特基势垒二极管）

周波数可変

输出电压

（V）
5.0

 从 9、11.5、12.1
 及15.5 中选择

变量（1.0-16V）
变量（1.0-16V）
变量（1.0-24V）
变量（1.0-24V）
变量（1.0-24V）
变量（1.0-24V）

2.5
1.8
3.3
2.5

输出电流

（A）
0.5

0.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0

稳压类型

降压开关型

降压开关型

降压开关型

降压开关型

降压开关型

线性型

线性型

页码

94

96

96

96

100

102
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■ 安装扭矩

SI-3000B
SI-3000C
SI-3000J  0.588 ～ 0.686 [N•m]（6.0 ～ 7.0  [kgf•cm]）
SI-3000KFE 
SI-3000ZFE

■ 建议使用的硅脂

• Shin-Etsu  Chemical  Co.,  Ltd.:  G746
• Momentive Performance Materials Inc.:  YG-6260
• Dow  Corning  Toray  Silicones  Co.,  Ltd.:  SC102
由于某些硅脂产品中的油脂可能会渗透到器件中，导致器件的使用寿命明显缩

短，因此请仔细选择适当的硅脂。

■ 其它

• 不得为了承载更大的电流而将器件并联。

• 由于输入和输出地之间接有绝缘二极管，如果给器件加上反向偏压，这些二

极管可能会被击穿。在这种情况下，请使用低 VF 二极管钳住器件，以保护

这些二极管。

■ 电源用整流二极管

要使用电源用整流二极管对“交流”输入电压进行整流时，请使用下表列出的 
SANKEN 整流二极管。（在使用独立型二极管时，请使用中间抽头或桥式结

构）。

■ 散热与可靠性

集成电路的可靠性与它的工作温度密切相关。

请务必给集成电路涂抹硅脂，然后使用适当的安装扭矩将它安装到散热器上。

散热器应精心设计，确保具备足够的散热能力。

此外，请考虑实际工作时的空气对流等情况。

■ 计算内部许容损耗(PD)

PD 按以下公式计算：

PD=IO • [VIN(平均)–VO]
根据允许许容损耗与环境温度之间的关系确定散热器的大小。

■ 设置直流输入电压

下面是直流输入电压的波形。

设置直流输入电压时，请遵循以下说明：

●使 VIN(最小) ≥ [ (额定输出电压) + (最小输入输出电压差) ]
●使 VIN(最大) ≤ “电元特性”中所示的输入电压

■ 热设计

“绝对最大额定值”中给出的最大结温 T j(最大) 是产品特定的参数，必须严格

遵守。因此，散热设计必须考虑最大许容损耗PD(最大)（它会随使用条件发生变

化）与最高环境温度 Ta(最大)。

为了便于理解，在此提供 Ta-PD 特性图。

请按照以下步骤设计散热器：  
1. 查出最高环境温度 Ta(最大)。

2. 查出最大许容损耗PD(最大)。

3. 在 Ta-PD 特性图上找到交点，然后确定散热器的规格。

尽管现在已经得到散热器的规格，但在实际的应用中，通常会引入一个 10 
～ 20% 的降额系数。此外，散热器的散热能力与它的安装方式密切相关。因

此，实际工作环境中测量散热器与外壳的温度是很重要的。

请参考所提供的针对每种产品类型的 Ta-PD 特性图。

 系列名称 二极管

SI-3000B 系列 AM01Z（轴向型，VRM：200V，IO：1.0A）
SI-3000C 系列 

RM2Z（轴向型，VRM：200V，IO：1.2A）
SI-3000J 系列 
SI-3000ZD 系列 SJPM-H2（表面贴装独立型，VRM：200V，IO：2.0A）
SI-3000KD 系列

SI-3000KFE 系列 RM2Z（轴向型，VRM：200V，IO：1.2A）
SI-3000KM 系列 
SI-3000KS 系列  
SI-3000LLSL 系列 SJPM-H2（表面贴装独立型，VRM：200V，IO：2.0A）
SI-3000LSA 系列

SI-3000LU 系列 SJPM-H2（表面贴装独立型，VRM：200V，IO：2.0A）
SI-3000ZFE 系列 RM2Z（轴向型，VRM：200V，IO：1.2A）

1-1-1 线性稳压集成电路

应用说明应用说明

V
IN

 (
最

小
)

V
IN

 (
平

均
)

V
IN

 (
最

大
)

输入波纹
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1-1-1 线性稳压集成电路

■绝对最大额定值■特性
 • 小型表面贴装封装 (SOT-89-5)

 • 输出电流：250 mA

 • 低电流消耗 lq（关）≤ 1µA (VC = 0 V)

 • 低损耗：输入输出电压差 VDIF ≤ 0.5 V（在 IO = 
250 mA 时）

 • 输出电压范围（1.5 V 至 15 V）

 • 内置下降型过电流与过热保护电路

■用途
 • PC 用辅助电源

 • 各种电池驱动型电子设备

■推荐工作条件

单位

V

V

mA

W

°C
°C

°C/W

额定值

18

VIN

250

0.75

-40 到 +135

-40 到 +125

146

符号

VIN

VC

IO

PD*1

Tj*2

Tstg*2

θj-a*1

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗

结温

储存温度

热阻（结点到环境温度）

*1： 安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 2%）。

*2： 如果结温超过 135°C，过热保护电路便会工作。

参数

输入电压

直流输出电流

工作环境温度

符号

VIN

IO

Top

  额定值

           最小 最大

 *2, *3 VO+2*1

 0 250

 –20 85

单位

V

mA

°C

*1： VIN (最大) 与 IO (最大) 受以下关系约束：PD = (VIN - VO) × IO。
 请参考第 11 页上的参考数据计算这些值。

*2： 请参考“输入输出电压差”参数。 
*3z 对于 SI-3012LU，请将输入电压设置为 Vin ≥ 2.4 V，并确保最小电压符合“线性稳压应用说明”中“设置直流输入电压”部分的规定。

(Ta=25°C)

表面贴装、低电流消耗、低损耗降压型线性稳压集成电路SI-3000LU 系列

*1：在 VIN = 3.3 V（SI-3033LU 为 5 V；SI-3050LU 为 6 V）且 IO = 10 mA 的条件下，Is1 的额定值是输出电压 VO 下降 5% 的值。

*2： 输出控制端子（VC 端子）开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

■电气特性 （Ta = 25°C，VC = 2V，除非另有指定）

单位

V

V

mV 

 
mV

mV/℃

 
dB

 
μA

μA

mA

V

μA

μA

参数

参考电压

输入输出电压差

线调整率 

 
负载调整率

参考电压的温度系数

 
纹波衰减率

 
静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

过电流保护开始电流＊1

 控制电压（输出开）＊2

 控制电压（输出关）＊2

 VC端子 控制电流（输出开）

 控制电压（输出关）

符号

VADJ

      条件  
VDIF

      条件

　　 条件

ΔVLINE

      条件 

ΔVLOAD

      条件 
  

ΔVADJ/ΔTa

      条件  
RREJ

     条件 

Iq
      条件 

 
Iq（OFF）
      条件  

IS1

      条件

VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条件

IC、IL
      条件

额定值                                                                                                                                                                                 
  SI-3012LU（可变类型）

 最小 典型 最大

 1.210 1.250 1.290
  VIN＝VO＋1V、 IO＝10mA 
   0.3
  IO＝100mA（VO＝3.3V）
   0.5
  IO＝250mA（VO＝3.3V）
   10
  VIN＝VO＋1 到 VO＋5V、  
  IO＝10mA（ VO＝3.3V)  
   20
 　 VIN＝VO＋1V、      
  IO＝1 到 250mA（ VO＝3.3V)
  ±0.3
  Tj＝0 到 100℃
  55
  　VIN＝VO＋1V、 
   f＝100 到 120HZ（ VO＝3.3V)
   150
  VIN＝VO＋1V、 IO＝0mA      
  VC＝2V、 R2＝100kΩ  
   1
  VIN＝VO＋1V、 VC＝0V     
 260  
  VIN＝VO＋1V 
 2.0  
   0.8
   40
  VC＝2V
  0 –5
  VC＝2V
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SI-3000LU 系列

■外形图 (SOT89-5)

引脚排列

1 ADJ
2 GND
3 VC

4 VIN

5 VO

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 0.05g

（单位：mm）

4.5±0.05

0.1±0.05

0.4±0.031.6±0.05

4.2±0.054.2±0.05 4.2±0.05

4.2±0.05 4.2±0.054.7±0.05

4.
3±

0.
05

2.
5±

0.
05

0.
90

±
0.

1
0.

90
±

0.
1

0.
40

1.
5±

0.
05

1.5±0.05 1.5±0.05

0.
4±

0.
05

(   1.0
±0.05 )

φ

5 4

1 2 3

■方框图

■标准外部电路

■参考数据

CO： 输出电容器（10 µF 以上）

  对于 SI-3000LU 系列，Co 必须是低 ESR 电容器（例如，陶瓷电容器）。

CIN： 输入电容器（约 10 µF）

• SI-3012LU 输出电压的设置（建议电压：1.5 V 到 15 V）
 R1 与 R2：用于输出设置的电阻器  
  输出电压可以通过按照左图所示连接 R1 与 R2 来设置。

  R2：建议使用 100 kΩ
  R1=(VO–VADJ)/(VADJ/R2)

SI-3012LU

REF

TSD

+
–

VIN

VC

VO

GND

4

3

5

2

ADJ1

REF

TSD

+
–

VIN VO

GND

4

3

5

2

ADJ1

覆铜面积与许容损耗

Tj=100°C PCB 尺寸 40 × 40

SI-3012LU

4

3

2

5

1
+

VIN

VIN

VC

VO

CIN

CO

R1

R2
GND

+

负
载

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
10 100 1000

覆铜面积 (mm2)

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

Ta=25˚C

Ta=40˚C

Ta=60˚C

Ta=85˚C

外壳温度 Tc 
测量点

• 单片集成电路安装在连接到 GND 引脚（引脚 2）的内部板架上。因此，

增大连接到 GND 引脚的覆铜面积可以改善散热效果。

• 计算结温 使用热电偶等测量 GND 引脚（引脚 2）引线处的温度 TC。然

后，将这个值代入以下公式计算出结温。

Tj=PD×θj–c+Tc   (θj–c=5°C/W)
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1-1-1 线性稳压集成电路

■绝对最大额定值

■推荐工作条件

单位

V

V

A

W

W

°C
°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

16

VIN

1

1.16

1.1

-30 到 +150

-30 到 +150

-30 到 +150

36

100

符号

VIN

VC

IO

PD1*1

PD2*2

Tj*3

Top

Tstg

θj-I

θj-a*2

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗

结温

工作环境温度

储存温度

热阻【结点到引脚（引脚 8）】

热阻（结点到环境温度）

参数

直流输入电压范围

直流输出电流范围

工作结温

工作环境温度

符号

VIN

IO

Tjop

Taop

单位

V

A

°C
°C

*1： VIN (最大) 与 IO (最大) 受以下关系约束：PD = (VIN – VO) × IO。
  请参考第 15 页上的参考数据计算这些值。

*2： 请参考“输入输出电压差”参数。

(Ta=25°C)■特性
 • 小型表面贴装封装 (SOP8)

 • 输出电流：1.0 A

 • 输出关闭时电路电流低：Iq（关）≤ 1 µA (VC = 0 
V)

 • 低损耗：输入输出电压差 VDIF≤0.8 V（在 IO = 1 
A 时）

     SI-3018LSA 为 VDIF ≤1.2 V (IO = 1 A)

 • 可提供 3 种输出电压（1.8 V、2.5 V、3.3 V、5.0 
V）

 • 输出开/关控制端子电压与 LS-TTL 兼容

 • 内置折返型过电流与过热保护电路

■用途
 • PC 用辅助电源

 • 各种电池驱动型电子设备

   额定值

 SI-3018LSA SI-3025LSA SI-3033LSA SI-3050LSA

 3.1 到 3.5*1 *2 到 3.5*1 *2 到 5.2*1 *2 到 8.0

0 到 1

-20 到 +125

-30 到 +85

■电气特性 （Ta = 25°C，VC = 2V，除非另有指定）

单位

V

V

mV

mV

mV/°C

dB

mA

µA

A

V

µA

µA

参数

输出电压

输入输出电压差

线调整率

负载调整率

输出电压的温度系数   

纹波衰减率

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

过电流保护

开始电流*1.3

  控制电压（输出开）*2

  控制电压（输出关）*2

  VC 
控制电流（输出开）

 端子

  控制电流（输出关）

*1：在 VIN = 3.3 V（SI-3033LSA 为 5 V）且 IO = 0.5 A 的条件下，Is1 的额定值是输出电压 VO 下降 5% 的值。

*2： 输出控制端子 VC 开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

*3: 这些产品不能用在以下应用场合。由于这些应用场合在启动时需要特定的电流，因此，内置的折返型过电流保护可能会在启动阶段引起错误。

 (1) 恒定电流负载 (2) 正压与负压电源 (3) 串联电源 (4) 通过提高接地电压调整 VO

额定值

 SI-3018LSA SI-3025LSA SI-3033LSA  SI-3050LSA

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 1.764 1.800 1.836 2.450 2.500 2.550 3.234 3.300 3.366 4.90 5.00 5.10

   VIN=3.3V,  IO=0.5A         VIN=3.3V,  IO=0.5A   VIN=5V,  IO=0.5A   VIN=6.5V,     IO=0.5A

  –    0.4   0.4   0.4

  –    IO≤0.5A    IO≤0.5A   IO 0.5A

  0.6 1.2   0.8   0.8   0.8

IO≤1A

  2 10  2 10  3 10   15

 VIN=3.1 到 3.5V，IO=0.3A VIN=3.1 到 3.5V，IO=0.3A VIN=4.5 到 5.5V，IO=0.3A VIN=6 到 7V，IO=0.3A

  10 20  10 20  10 20   30

  VIN=3.3V，IO=0 到 1A  VIN=3.3V，IO=0 到 1A  VIN=5V，IO=0 到 1A         VIN=6.5V，IO=0 到 1A

  ±0.3   ±0.3   ±0.3   ±0.5

 VIN=3.3V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C VIN=3.3V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C VIN=5V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C   VIN=6.5V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C         

  60   57   55   55

 VIN=3.3V，f=100 到 120HZ VIN=3.3V，f=100 到 120HZ VIN=5V，f=100 到 120HZ VIN=6.5V，f=100 到 120HZ

  1.7 2.5  1.7 2.5  1.7 2.5  1.7 2.5

  VIN=3.3V,  IO=0A   VIN=3.3V,  IO=0A   VIN=5V,  IO=0A   VIN=6.5V,  IO=0A

   1   1   1   1

 VIN=3.3V,  IO=0A, VC=0V VIN=3.3V,  IO=0A, VC=0V VIN=5V,  IO=0A, VC=0V VIN=6.5V,  IO=0A, VC=0V

 1.2   1.2   1.2   1.2

  VIN=3.3V   VIN=3.3V   VIN=5V   VIN=6V

 2.0   2.0   2.0   2.0

   0.8   0.8   0.8   0.8

  40 80  40 80  40 80  40 80

VC=2V

  0 –5  0 –5  0 –5  0 –5

 VC=0V

*1： 安装在 56.5 × 56.5 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）。

*2： 安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）。

*3： 如果结温超过 135°C，过热保护电路便会激活。

表面贴装、低电流消耗、低损耗降压型线性稳压集成电路SI-3000LSA 系列

符号

VO

 条件

VDIF

 条件     

 条件     

∆VLINE

 条件     

∆VOLOAD

 条件     

∆VO/∆Ta

 条件     

RREJ

 条件     

Iq

 条件     

Iq(OFF)

 条件     

IS1

 条件     

VC,  IH

VC,  IL

IC,  IH

 条件     

IC,  IL

 条件     
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SI-3000LSA 系列

■外形图 (SOP8) （单位：mm）

最大 0.995

0.10

1.27

0.4±0.1

0.4±0.1 0.15+0.1

5.1±0.4

1.27

8 7 6 5

1 2 3 4

4.
4±

0.
2

1.
5±

0.
1

1.
55

±
0.

15

0.
05

±
0.

05

6.
2

0~
10

˚

0.
5±

0.
1

–0.05

0.12 M

引脚排列

1 VIN

2 NC（保持开路）

3 VIN

4 VC

5 GND
6 GND
7 VO

8 VO

树脂模封装型

不燃性：UL规格 94V-0
产品重量：约 0.1g

■方框图

■典型接线图

■参考数据

CO： 输出电容器（22 µF 或更大）  
CIN： 输入电容器 (10 µF)左右

  如果存在感抗分量输入线路或是接线很长，则需要此电容器。

  建议使用钽电容器充当 CIN 与 CO，尤其是在低温时。

* 引脚 2 保持开路。

TSD

+

–

VIN

NC

VIN

VC

VO

VO

GND

GND

1

2

3

4

8

7

6

5

1

2

3

4

8

7

6

5

+

VIN

VIN

VC

VO

CIN

COGND

+

负
载

PCB 覆铜面积与结点到环境温度向热阻  
允许输出电流  

（与 VIN-VOUT 电压差）

VIN-IO 最大

安装 PTr 的内部板架直接连接到 VOUT 引脚。

因此，增大 VOUT 引脚周围的覆铜面积可以很好的

改善散热效果。

150

140

130

120

110

100

90

80

70
100 1000 5000

覆铜面积 (mm2)

PCB (玻璃环氧树脂, 40×40mm)
160mm (40×40) mm

j-a
 (°

C
/W

)

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1 2 3 4

VIN-VOUT 电压差 (V)

Tj = 120˚C (150˚C 下降 20%)

Io
ut

 (
最

大
) (

A
)

Ta=25˚C

Ta=85˚C

j-a=100˚C/Wθ

θ
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1-1-1 线性稳压集成电路

■绝对最大额定值
单位

V

V

A

W

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

17

VIN

1.0

0.76

-40 到 +125

-40 到 +125

130

22

符号

VIN*1

VC

IO*1

PD*1, *2

Tj

Tstg

θj-a*

θj-l

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗

结温

储存温度

热阻（结点到环境温度）

热阻【结点到引脚（引脚 7）】

*1： VIN (最大) 与 IO (最大) 受以下关系约束：PD = (VIN - VO) × IO。计算这些值时，请参考后文提供的“覆铜面积与许容损耗”

数据。

*2： 安装在 1600 mm2 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 2%）。

(Ta=25°C)■特性
 • 小型表面贴装封装 (SOP8)

 • 输出电流：1.0 A

 • 与低 ESR 电容器兼容

 • 输出关闭时电路电流低 Iq ≤ 350 µA (IO = 0 A, VC 
= 2 V)

 • 低电流消耗 Iq（关）≤ 1 µA (VC = 0 V)

 • 低损耗：输入输出电压差 VDIF ≤ 0.6 V (IO = 1 A)

 • 可提供 3 种输出电压（2.5 V、3.3 V 以及可变类

型）

 • 输出开/关控制端子电压与 LS-TTL 兼容

 • 内置下降型过电流与过热保护电路

■用途
 • 各种本地电源

 • 各种电池驱动型电子设备

■电气特性 （Ta=25°C，Vc=2 V，除非另有指定）

*1： 请参考“输入输出电压差”参数。

*2： 在 VIN = VO + 1 V 且 IO = 10 mA 的条件下，Is1 的额定值是输出电压 VO 下降 5% 的值。

*3： 输出控制端子 VC 开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

表面贴装、低电流消耗、低损耗降压型线性稳压集成电路SI-3000KS 系列

单位

V
V

V

mV

mV

μA

μA

mV/℃

dB

A

V

μA

μA

参数

输入电压

输出电压

(SI-3012KS为参考电压VADJ)

输入输出电压差

线调整率

负载调整率

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

输出电压的温度系数

纹波衰减率

过电流保护开始电流＊2

 控制电压（输出开）＊3

 控制电压（输出关）

 VC端子 控制电流（输出开）

 控制电压（输出关）

符号

VIN

VO （VADJ） 
      条件  

VDIF

      条件

　　 条件

ΔVOLINE

      条件  
ΔVOLOAD

      条件

Iq
      条件 

Iq（OFF）
      条件  
ΔVO/ΔTa

      条件  
RREJ

      条件  
IS1

      条件

VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条件

IC、IL
      条件

额定值                                                                                                                                                                                
  SI-3012KS（可变类型）   SI-3025KS   SI-3033KS
 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 2.4   ＊1   ＊1

 1.24 1.28 1.32 2.45 2.50 2.55 3.234 3.300 3.366
   VIN＝3.3V、 IO＝10mA    VIN＝3.3V、 IO＝10mA   VIN＝5V、 IO＝10mA
   0.3   0.4   0.4
  IO＝0.5A（ＶO＝2.5Ｖ）    IO＝0.5A   IO＝0.5A
   0.6   0.6   0.6
  IO＝1A（ＶO＝2.5Ｖ）   IO＝1A   IO＝1A
   10   10   15
 VIN＝3.3 到 8V、IO＝10ｍA（ＶO＝2.5Ｖ）  VIN＝3.3 到 8V、 IO＝10ｍA   VIN＝5 到 10V、 IO＝10ｍA
　   40   40   50
   VIN＝3.3V、IO＝0 到 1A（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝3.3V、 IO＝0 到 1A   VIN＝5V、 IO＝0 到 1A
   350   350   350
 VIN＝3.3V、IO＝0A、VC＝2V、R2=24kΩ VIN＝3.3V、 IO＝0A、VＣ＝2V   VIN＝5V、 IO＝0A、VＣ＝2V
   1   1   1
  VIN＝3.3V、 VC＝0V   VIN＝3.3V、 VC＝0V   VIN＝5V、 VC＝0V
  ±0.3   ±0.3   ±0.3
  Tj＝0 到 100℃ （ＶO＝2.5Ｖ）   Tj＝0 到 100℃   Tj＝0 到 100℃
  55   55   55
  VIN＝3.3V、f＝100 到 120HZ（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝3.3V、 f＝100 到 120HZ   VIN＝5V、 f＝100 到 120HZ

 1.2   1.2   1.2
  VIN＝3.3V（ＶO＝2.5Ｖ）   VIN＝3.3V   VIN＝5V
 2.0   2.0   2.0
   0.8   0.8   0.8
   40   40   40
     VC＝2V
 –5 0  –5 0  –5 0 
 VC＝0V
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SI-3000KS 系列

■外形图 (SOP8) （单位：mm）

最大 0.995

0.10

1.27

0.4±0.1

0.4±0.1 0.15+0.1

5.1±0.4

1.27

8 7 6 5

1 2 3 4

4.
4±

0.
2

1.
5±

0.
1

1.
55

±
0.

15

0.
05

±
0.

05

6.
2

0~
10

˚

0.
5±

0.
1

–0.05

0.12 M

引脚排列

1 VC

2 VIN 
3 VO

4 Sence（SI-3012KS 为 ADJ）
5 GND
6 GND
7 GND
8 GND

树脂模封装型

不燃性：UL规格 94V-0
产品重量：约 0.1 g

■方框图

■典型接线图

●SI-3012KS ●SI-3025KS,  SI-3033KS

●SI-3012KS ●SI-3025KS,  SI-3033KS

R1、R2：输出电压设置电阻器

输出电压可以通过按照上图所示连接 R1 与 R2 来设置。

R2 的建议值是 24 kΩ。

          R1=(VO–VADJ)÷(VADJ/R2)

2VIN

1

REF

VC

VOUT

ADJ

GND

4

8

7

6

5

3

TSD
-
+

2VIN

1

REF

VC

VOUT

Sense

GND

4

8

7

6

5

3

TSD
-
+

GND
5 到 8

VIN

CIN

R1

R2

2
VO

CO

3

VC

1
ADJ

4

+

负载 GND
5 到 8

VIN

CIN

R2

2
VO

CO

3

VC

1

sense
4 负载

CIN： 输入电容器（22 µF 或更大）

CO： 输出电容器（22 µF 或更大）

  对于 SI-3000KS 系列，Co 必须是低 ESR 电容器。

  使用电解电容器时，SI-3000KS 系列在低温时可能会发生振荡。

■参考数据

覆铜面积与热阻 覆铜面积与许容损耗

• 计算结温

 使用热电偶等测量 GND 引脚（引脚 7）引脚处的温度 
TL。然后，将这个值代入以下公式计算出结温。

Tj=PD×θj–L+TL     (θj–L  =  22°C/W)

热
阻
 
   

j-a
 (

°C
/W

)

覆铜面积 (mm2)
(GND 端子)

10 100

140

120

100

80

60

40
1000

PC 板的面积 : 40×40mm

θ

耗
散

功
率

 P
D
 (

W
)

10 100

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1000

Tj=100˚C    PC 板的面积 : 40×40mm

Ta=25°C

Ta=50°C

Ta=80°C

覆铜面积 (mm2)
(GND 端子)
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1-1-1 线性稳压集成电路

■绝对最大额定值

■推荐工作条件

单位 

V

V

A

W

°C
°C

°C/W

°C/W

符号 

VIN

Vc

IO

PD*2

Tj

Tstg

θj-a*2

θj-c

参数 

直流输入电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗

结温

储存温度

热阻（结点到环境温度）

热阻（结点到外壳）

*1： 达到电气特性中的“输入过压关闭电压”时，内置的输入过压保护电路便会关闭输出电压。

*2： 安装在 900mm2 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 4.3%）。

参数

输入电压范围

输出电流范围

工作环境温度

工作结温

符号

VIN

IO

Top

Tj

单位

V

A

°C
°C

*1： VIN (最大) 与 IO (最大) 根据工作条件受以下关系约束：PD = (VIN-VO) × IO。计算这些值时，请参考后文提供的“覆铜面积与许容损耗”数据。

*2： 请参考“输入输出电压差”参数。

(Ta=25°C)

■电气特性 1（与低 ESR 输出电容器兼容的低 VO 型）

额定值

 SI-3012KM/ SI-3010KM/3050KM/ 
 3025KM/3033KM 3090KM/3120KM

 17 35*1

VIN

1.0

1

-30 到 +125

-30 到 +125

95

6

■特性
 • 小型表面贴装封装 (TO252-5)

 • 输出电流：1.0 A

 • 低损耗：输入输出电压差 VDIF≤0.6 V（在 IO = 1.0 
A 时）

 • 低电流消耗：Iq ≤ 350 µA
  （SI-3010KM/SI-3050KM/SI-3090KM/SI-

3120KM 为 600 µA）

 • 输出关闭时电路电流低：Iq（关）≤ 1µA

 • 内置过电流与过热保护电路

 • 输出开/关控制功能

 • 与低 ESR 电容器兼容 (SI-3012KM/SI-3025KM/
SI-3033KM)

 额定值

 SI-3012KM SI-3025KM SI-3033KM SI-3010KM SI-3050KM SI-3090KM SI-3120KM

 2.4*2 到 6.0*1 2.4*2 到 5*1 *2 到 6*1 2.4*2 到 27*1 2.4*2 到 17*1 *2 到 20*1 *2 到 25*1

     0 到 1.0

     -30 到 +85

     -20 到 +100

*1： 请参考“输入输出电压差”参数。

*2：在 VIN = 过电流保护开始电流、且 IO = 10 mA 的条件下，IS1 的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*3： 输出控制端子（VC 端子）开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

表面贴装、低电流消耗、低损耗降压型线性稳压集成电路SI-3000KM 系列

■用途
 • 副边稳定电源（本地电源）用

单位

V
V

mV

mV

V

μA

μA

mV/℃

dB

A

V

μA

μA

参数

输入电压

输出电压

(SI-3012KM为参考电压VADJ)
线调整率

负载调整率

输入输出电压差

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

输出电压的温度系数

纹波衰减率

过电流保护开始电流＊2

 控制电压（输出开）＊3

 控制电压（输出关）

 VC端子 控制电流（输出开）

 控制电流（输出关）

符号

VIN

VO （VADJ） 
      条件  
ΔVOLINE

　　 条件

ΔVOLOAD

      条件  
VDIF

      条件

　　 条件

Iq
      条件

Iq （OFF）
      条件 
ΔVO/ΔTa

      条件  
RREJ

      条件  
IS1

      条件  
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条件

IC、IL
      条件

额定值                                                                                                                                                                                 
  SI-3012KM（可变类型）   SI-3025KM   SI-3033KM
 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 2.4＊1   ＊1   ＊1  

 1.24 1.28 1.32 2.45 2.50 2.55 3.234 3.300 3.366
   VIN＝3.3V、 IO＝10mA    VIN＝3.3V、 IO＝10mA   VIN＝5V、 IO＝10mA
   15   15   15
  VIN＝3.3 到 8V、 IO＝10ｍA（ＶO＝2.5Ｖ）  VIN＝3.3 到 8V、 IO＝10ｍA   VIN＝5 到 10V、 IO＝10ｍA
　   40   40   50
  VIN＝3.3V、 IO＝0 到 1A（ＶO＝2.5Ｖ）  VIN＝3.3V、 IO＝0 到 1A   VIN＝5V、 IO＝0 到 1A
   0.4   0.4   0.4
  IO＝0.5A（ＶO＝2.5Ｖ）    IO＝0.5A   IO＝0.5A
   0.6   0.6   0.6
  IO＝1A（ＶO＝2.5Ｖ）A   IO＝1A   IO＝1A
   350   350   350
  VIN＝3.3V、IO＝0A、VC＝2V、R2=24kΩ  VIN＝3.3V、 IO＝0A、VＣ＝2V   VIN＝5V、 IO＝0A、VＣ＝2V
   1   1   1
  VIN＝3.3V、 VC＝0V   VIN＝3.3V、 VC＝0V   VIN＝5V、 VC＝0V
  ±0.3   ±0.3   ±0.3
  Tj＝0 到 100℃ （ＶO＝2.5Ｖ）       Tj＝0 到 100℃    Tj＝0 到 100℃
  55   55   55
   VIN＝3.3V、f＝100 到 120HZ（ＶO＝2.5Ｖ）  VIN＝3.3V、 f＝100 到 120HZ   VIN＝5V、 f＝100 到 120HZ

 1.1   1.1   1.1
  VIN＝3.3V   VIN＝3.3V   VIN＝5V
 2.0   2.0   2.0
   0.8   0.8   0.8
   40   40   40
  VC＝2V   VC＝2V   VC＝2V
 –5 0  –5 0  –5 0 
  VC＝0V   VC＝0V   VC＝0V
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SI-3000KM 系列

■电气特性 2（高 VO 型）

*1： 请参考“输入输出电压差”参数。

*2: 在 VIN = 过电流保护开始电流、且 IO = 10 mA 的条件下，IS1 的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*3： 输出控制端子（VC 端子）开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

*4： 由于内置的折返型过电流保护可能会在启动阶段引起错误，因此 SI-3010KM、SI-3050KM 以及 SI-3090KM、SI-3120KM 不能用在以下应用场合。

 (1) 恒定电流负载 (2) 正压与负压电源 (3) 串联电源 (4) 通过提高接地电压调整 VO

*5： VIN (最大) 与 IO (最大) 受以下关系约束：PD = (VIN - VO) × IO。计算这些值时，请参考后文提供的“覆铜面积与许容损耗”数据。

■外形图 (TO252-5) （单位：mm）

引脚排列

1 VC

2 VIN 
3 GND
4 VO

5 SENSE
 （SI-3010KM/SI-3120KM 为 ADJ）

树脂模封装型

不燃性：UL规格 94V-0
产品重量：约 0.33g

V

V

mV

mV

V

µA

µA

mV/°C

dB

A

V

µA

µA

V

*2

*3

*3

SI-3010KM（可变类型） SI-3050KM SI-3090KM SI-3120KM

2.4*1 *1 *1 *1

0.98 1.00 1.02 4.90 5.00 5.10 8.82 9.00 9.18 11.76 12.00 12.24

VIN=7V, IO=10mA VIN=7V, IO=10mA VIN=11V, IO=10mA VIN=14V, IO=10mA

30 30 54 72

VIN=6 到 11V,
VIN=6 to 11V, IO=10mA VIN=10 到 15V, IO=10mA VIN=13 到 18V, IO=10mAIO=10mA (VO=5V)

75 75 135 180

VIN=7V,
VIN=7V, IO=0 到 1A VIN=11V, IO=0 到 1A VIN=14V, IO=0 到 1AIO=0 到 1A (VO=5V)

0.3 0.3 0.3 0.3

IO=0.5A (VO=5V) IO=0.5A IO=0.5A IO=0.5A

0.6 0.6 0.6 0.6

IO=1A (VO=5V) IO=1A IO=1A IO=1A

600 600 600 600

VIN=7V, IO=0A, VC=2V VIN=7V, IO=0A, VIN=11V, IO=0A, VIN=14V, IO=0A,
R2=10kΩ VC=2V VC=2V VC=2V

1 1 1 1

VIN=7V, VC=0V VIN=7V, VC=0V VIN=11V, VC=0V VIN=14V, VC=0V

±0.5 ±0.5 ±1.0 ±1.5

Tj =0 到 100°C (VO=5V) Tj=0 到 100°C Tj=0 到 100°C Tj=0 到 100°C
75 75 68 66

VIN=7V, VIN=7V, VIN=11V, VIN=14V,
f=100 到 120Hz (VO=5V) f=100 到 120Hz f=100 到 120Hz f=100 到 120Hz

1.1 1.1 1.1 1.1

VIN=7V VIN=7V VIN=11V VIN=14V

2.0 2.0 2.0 2.0

0.8 0.8 0.8 0.8

40 40 40 40

VC=2V VC=2V VC=2V VC=2V

–5 0 –5 0 –5 0 –5 0

VC=0V VC=0V VC=0V VC=0V

33 26 30 33

IO=10mA IO=10mA IO=10mA IO=10mA

VIN

VO (VADJ)

∆VOLINE

∆VOLOAD

VDIF

Iq

Iq (OFF)

∆VO/∆Ta

RREJ

IS1

VC, IH

VC, IL

IC, IH

IC, IL

VOVP

 

单位参数

输出电压
(SI-3010KM 为参考电压 VADJ)

输入电压

输入输出电压差

线调整率

负载调整率

输出电压的
温度系数

纹波衰减率

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

输入过压关闭电压

过电流保护
开始电流

控制电压（输出开）

控制电压（输出关）

VC 控制电流
（输出开）端子

控制电流
（输出关）

符号

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

额定值

最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

6.60±0.20

5.34±0.20

0.50±0.10

2.30±0.20

0.50±0.10

(1.00)

最大 0.70

1 2 3 4 5

典型 1.27 典型 1.27

底板
           0.00 到 0.127

1.
10

±
0.

20

6.
10

±
0.

20
2.

70
±

0.
20

9.
90

±
0.

30

(0
.8

9)

(5
˚)

(5
˚)

0 到 8˚

6.60±0.20

5.34±0.20

(5.04)

R0
.2

5

(1.50)

(4
.4

1)

2.
70

±
0.

20

9.
90

±
0.

30

0.50±0.10

2.30±0.20

1.
52

4+
0.

25
4

–0
.1

27

(5
˚)

0.1
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1-1-1 线性稳压集成电路

■方框图

●SI-3010KM/SI-3012KM ●SI-3025KM/SI-3033KM/SI-3050KM/
   SI-3090KM/SI-3120KM

2VIN

1

REF

VC

VOUT

ADJ

GND

5

3

4

TSD
-
+

2VIN

1

REF

VC

VO

Sense

GND

5

3

4

TSD
-
+

■典型接线图

CIN： 输入电容器（22 µF 或更大）

CO： 输出电容器

  
*1：SI-3012KM/3025KM/3033KM（22 µF 或更大）

  它随带使用低 ESR 电容器充当输出电容器的电路结构。

  如果使用电解电容器，在低温时可能会发生振荡。

  SI-3010KM/3050KM/3090KM/3120KM（47 µF 或更大）

  输出电容如果使用低 ESR 电容器，可能会发生振荡。

*2：D1：反向偏压保护二极管

   为了防止在输入与输出之间产生反向偏压，需要使用此二极管。

   （建议使用 Sanken SJPL-H2）。

   VO ≤ 3.3 V 时不需要此二极管。

● SI-3018KM/SI-3025KM/SI-3033KM/
 SI-3050KM/SI-3090KM/SI-3120KM

●SI-3010KM/SI-3012KM

R1、R2：输出电压设置电阻器

输出电压可以通过按照上图所示连接 R1 与 R2 来设置。

R2：建议使用 10 kΩ（对于 S I-3012KM，建议使用 24 
kΩ）。

          R1=(VO–VADJ)÷(VADJ/R2)

*3：对于 SI-3010KM，如果将 VO 设置为 VO ≤ 1.5V时，

请插入 R3。
   R3 的建议值是 10kΩ。

GND
3

VIN

CIN

2
VO

CO

4

VC

1

sense
5

+ +

D1*2

*1

负
载 GND

3

VIN

CIN

R1

R2

2
VO

4

VC

1
ADJ

5

+

D1*2

CO

+

*1

负
载

■参考数据

覆铜面积 - 热阻 覆铜面积 - 许容损耗

10 100 1000

40

50

60

70

80

90

100

覆铜面积 (mm2)

玻璃环氧树脂板 : 30×30mm

j-a
(°

C
/W

)
θ

玻璃环氧树脂板 : 30×30mm

0

0.5

1

1.5

许
容
损
耗

 P
D
 (

W
)

Ta=25°C

40°C

60°C

85°C

10 100 1000

覆铜面积 (mm2)

• 计算结温

 使用热电偶等测量 GND 引脚引脚处的温

度 TC。然后，将这个值代入公式计算出结

温。

                                                                                 
Tj=PD×θj–C+TC     (θj–C  =  6°C/W)

外壳温度 Tc 
测量点
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1-1-1 线性稳压集成电路

■特性
 • 小型表面贴装封装 (TO263-5)

 • 输出电流：1.0A

 • 低损耗：输入输出电压差 VDIF ≤ 0.6V（在 IO = 
1.0A 时）

 • 低电路电流消耗：Iq ≤ 350 µA
  （SI-3010KD、SI-3050KD、SI-3090KD 以及 SI-

3120KD 为 600 µA）

 • 输出关闭时电路电流低：Iq（关）≤ 1µA

 • 内置过电流与过热保护电路

 • 与低 ESR 电容器兼容（SI-3012KD、SI-
3018KD、SI-3025KD 以及 SI-3033KD）

■绝对最大额定值

单位 

V
A
W
°C
°C

°C/W
°C/W

符号 

VIN

IO
PD*2

Tj

Tstg

θj-a

θj-c

*1： 达到电气特性中的“输入过压关闭电压”时，内置的输入过压保护电路便会关闭输出电压。

*2： 安装在 1600mm2 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）。

(Ta=25°C)

■电气特性 1（与低 ESR 输出电容器兼容的低 VO 型）

额定值

 SI-3012KD/3033KD SI-3010KD/3050KD 
  
 17 35*1

1.0
3

-30 ～ +125
-30 ～ +125

33.3
3

单位

V

V

mV

mV

V

µA

µA

mV/°C

dB

A

V

µA

µA

参数

输入电压

温度系数  

（SI-3012KD 为参考电压）

线调整率

负载调整率

输入输出电压差

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

输出电压的  

温度系数

纹波衰减率

过电流保护开始电流*1

 控制电压（输出开）*2

 控制电压（输出关）

VC 
控制电流（输出开）

端子

 控制电流（输出关）

符号

VIN

VO(VADJ)

 条件     

∆VOLINE

 条件     

∆VOLOAD

 条件     

VDIF

 条件     

 条件     

Iq

 条件     

Iq（关）

 条件     

∆VO/∆Ta

 条件     

RREJ

 条件     

IS1

 条件     

VC,  IH

VC,  IL

IC,  IH

 条件     

IC,  IL

 条件     

*1：在满足“输出电压”参数条件时，IS1 的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*2： 输出控制端子（VC 端子）开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

*3： 请参考“输入输出电压差”参数。

*4： VIN (最大) 与 IO (最大) 受以下关系约束：PD = (VIN - VO) × IO。计算这些值时，请参考“覆铜面积与许容损耗”数据。

（Ta = 25°C，VC = 2V，除非另有指定）

表面贴装、低电流消耗、低损耗降压型线性稳压集成电路SI-3000KD 系列

■用途
 • 副边稳定电源（本地电源）

参数 

直流输入电压

直流输出电流

许容损耗

结温

储存温度

热阻（结点到环境温度）

热阻（结点到外壳）

额定值

  SI-3012KD（可变类型）  SI-3033KD
 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 2.4＊3  ＊4 ＊3  ＊4

 1.24 1.28 1.32 3.234 3.300 3.366
   VIN＝3.3V、 IO＝10mA      VIN＝5V、 IO＝10mA
   15   15
   VIN＝3.3 到 8V、 IO＝10mA（VO=2.5V）   VIN＝5 到 10V、 IO＝10mA
   40   50
   VIN＝3.3V、 IO＝0 到 1A（VO=2.5V）   VIN＝5V、 IO＝0 到 1A
   0.4   0.4
  IO＝0.5A（VO=2.5V）   IO＝0.5A
　   0.6   0.6
  IO＝1A（VO=2.5V）   IO＝1A
   350   350
  VIN＝3.3V、IO＝0A、VC＝2V、R2=2.4kΩ  VIN＝5V、 IO＝0A、VＣ＝2V
   1   1
  VIN＝3.3V、 VC＝0V   VIN＝5V、 VC＝0V
  ±0.3   ±0.3 
  Tj＝0 到 100℃（ＶO＝2.5Ｖ）   Tj＝0 到 100℃
  55   55 
  VIN＝3.3V、f＝100 到 120HZ、IO＝0.1A（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝5V、 f＝100 到 120HZ、 IO＝0.1A
 1.1   1.1 
  VIN＝3.3V   VIN＝5V 
 2   2  
   0.8   0.8
   40   40
  VC=2V   VC=2V 
 -5 0  -5 0
  VC＝0V   VC＝0V
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SI-3000KD 系列

■电气特性 2（高 VO 型）

*1： 请参考“输入输出电压差”参数。

*2： 在满足“输出电压”参数条件时，Is1 的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*3： 输出控制端子（VC 端子）开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

*4： 由于内置的折返型过电流保护可能会在启动阶段引起错误，因此 SI-3010KD、SI-3050KD 不能用在以下应用场合。

  (1) 恒定电流负载 (2) 正压与负压电源 (3) 串联电源 (4) 通过提高接地电压调整 VO

*5：VIN (最大) 与 IO (最大) 受以下关系约束：PD = (VIN - VO) ✕ IO。计算这些值时，请参考后文提供的“覆铜面积与许容损耗”数据。

■外形图 (TO263-5) （单位：mm）

引脚排列

1 VC

2 VIN

3 GND（与产品后壳共用）

4 VO

5 Sense
（SI-3010KD/3012KD 为 ADJ）

树脂模封装型

不燃性：UL规格 94V-0
产品重量：约 1.48g

(0
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9.
2±

0.
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)
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2
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2
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9±
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2

(0
.7

5)
2.

0±
0.

1

(1
.7

5)

15
.3

±
0.

3

9.9±0.2

外壳温度测量点

(15°)

(0.5)

2-R0.3

10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3°) (3°)

(3°)

(3°)
(3°)

0~6°

单位

V
V

 
mV

 
mV

V

 
μA

μA

mV/℃

 
dB

A

V

μA

μA

V

参数

输入电压

输出电压

(SI-3010KD为参考电压VADJ）

线调整率 

负载调整率 

输入输出电压差

静止时电路电流 

输出关闭时的电路电流

输出电压的温度系数

纹波衰减率 

过电流保护开始电流＊2

 控制电压（输出开）＊3

 控制电压（输出关）＊3

 VC端子 控制电流（输出开）

 控制电流（输出关）

输入过压关闭电压

符号

VIN

VO （VADJ） 
      条件

ΔVOLINE

　    条件 

ΔVOLOAD

　    条件 

VDIF

      条件

　　 条件

Iq
     条件 

Iq （OFF）
      条件 
ΔVO/ΔTa

      条件

RREJ

      条件 

IS1

     条件

VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条件

IC、IL
      条件

VOVP

      条件

＊4

额定值                                                                                                                                                                                 
  SI-3010KD（可变类型）   SI-3050KD
 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 2.4＊1  27＊5 ＊1  15＊5

 0.98 1.00 1.02 4.90 5.00 5.10
  VIN＝7V、 IO＝10mA   VIN＝7V、 IO＝10mA 
   30   30
  VIN＝6 到 11V、   VIN＝6 到 11V、 IO＝10mA 
  IO＝10mA（VO＝5V)
   75   75
  VIN＝7V、   VIN＝7V、 IO＝0 到 1A 
  IO＝0 到 1A（VO＝5V)
   0.3   0.3
  IO＝0.5A（VO＝5V)   IO＝0.5A 
   0.6   0.6
  IO＝1A（VO＝5V)   IO＝1A 
   600   600
  VIN＝7V、IO＝0A、VC＝2V   VIN＝7V、 IO＝0A、  
  R2＝10kΩ   VC＝2V 
   1   1
  VIN＝7V、 VC＝0V   VIN＝7V、 VC＝0V 
  ±0.5   ±0.5 
  Tj＝0 到 100℃（VO＝5V)   Tj＝0 到 100℃ 
  75   75
  VIN＝7V、   VIN＝7V、 
  f＝100 到 120Hz、IO＝0.1A（VO＝5V)  f＝100 到 120Hz、IO＝0.1A 
 1.1   1.1  
  VIN＝7V   VIN＝7V 
 2.0   2.0  
   0.8   0.8
   40   40
  VC＝2V   VC＝2V 
 –5 0  –5 0 
  VC＝0V   VC＝0V 
 33   26  
  IO＝10mA   IO＝10mA 
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1-1-1 线性稳压集成电路

■参考数据

• 通过增大连接到内部板架（单片集成电路安装在它上面）的覆铜面积，可以取

得更好的散热效果。

• 计算结温

 使用热电偶等测量外壳温度 TC。然后，将这个值代入以下公式计算出结温。

  Tj=PD  ×θj–C  +  TC   (θj–C  =  3°C/W)         PD=  (VIN–VO)•IOUT

覆铜面积（在玻璃环氧树脂板上）与  热阻（结点到环境温度）（典型值）

55

50

45

40

35

30

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

0 200

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

400 600 800 1000

覆铜面积 (mm2)

输出电流 IO(A)

VIN 7V 10V

20V

30V, 40V

耗
散
功
率

 P
d(

W
)

1200 1400 1600 1800

使用 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板时

结
点
到
环
境
温
度

 
热

阻
j-a

 (
°C

/W
)

θ

■方框图

●SI-3010KD/SI-3012KD SI-3033KD/SI-3050KD

2VIN

1

REF

VC

VO

ADJ

GND

5

3

4

TSD
-
+

2VIN

1

REF

VC

Vo

Sense

GND

5

3

4

TSD
-
+

■典型接线图

● SI-3033KD/SI-3050KD ●SI-3010KD/SI-3012KD

GND
3

VIN

CIN

2
VO

CO

4

VC

1

sense
5

+ +

D1*2

*1

负载 GND
3

VIN

CIN

R1

R2

2
VO

4

VC

1
ADJ

5

+

D1*2

CO

+

*1
R3
*3

负载

CIN： 输入电容器（22 µF 或更大）

CO： 输出电容器

  
*1：SI-3012KD/3033KD（22 µF 或更大）

  Co 必须是低 ESR 电容器（例如，陶瓷电容器）。

  使用电解电容器时，在低温时可能会发生振荡。

  SI-3010KD/3050KD（47 µF 或更大）

  输出电容如果使用低 ESR 电容器，可能会发生振荡。

*2：D1：反向偏压保护二极管

  为了防止在输入与输出之间产生反向偏压，需要使用此二极管。

  （建议使用 Sanken SJPL-H2）。

  VO≤3.3V 时不需要此二极管。

R1、R2：输出电压设置电阻器

输出电压可以通过按照上图所示连接 R1 与 R2 来设置。

R2 的建议值是 10Ω（对于 SI-3012KD，建议值是 24kΩ）。

          R1=(VO–VADJ)÷(VADJ/R2)

*3： 对于 SI-3010KD，如果将 VO 设置为 VO ≤ 1.5V，请插入 R3。
  R3 的建议值是 10kΩ。
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1-1-1 线性稳压集成电路

■绝对最大额定值
单位

V
V
V
A
W
°C
°C
°C

°C/W
°C/W

额定值

10

10

VIN

1.5

1.1

-30 到 +125

-30 到 +100

-30 到 +125

36

100

符号

VIN

VB

VC

IO

PD*1

Tj

Top

Tstg

θ(j-L)

θ(j-a)*1

参数

直流输入电压

直流偏置电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗

结温

工作环境温度

储存温度

热阻【结点到引脚（引脚 8）】

热阻（结点到环境温度）

*1： 安装在 40 × 40mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）。

(Ta=25°C)■特性
 • 低输入电压 (1.3V) 与低输出电压 (1.0V)

 • 小型表面贴装封装 (SOP8)

 • 低损耗：输入输出电压差 VDIF ≤ 0.3V（在 IO = 
1.5A 时）

 • 内置过电流、输入过压以及过热保护电路

 • 内置开/关功能（Off时电路消耗电流: 1uA max）

 • 对应低 ESR 电容

参数

输入电压

偏置电压

输出电流

工作时周围温度

符号

VIN

VB

IO
Top

   额定值

SI-3010LLSL
1.4 到 3.6*1

3.3 到 5.5
0 到 1.5*1

-20 到 +85*1

单位

V
V
A
°C

*1： VIN (最大) 与 IO (最大) 受以下关系约束：PD = (VIN - VO) × IO。

■推荐工作条件

单位

V

mV

mV

V

µA

µA

mV/°C

A

V

V

µA

µA

参数

参考电压

线调整率

负载调整率

输入输出电压差

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

输出电压的  

温度系数

过电流保护开始

电流*1

 控制电压（输出开）*2

 控制电压（输出关）

VC 
控制电流（输出开）

端子

 
控制电流（输出关）

符号

VADJ

 条件     

∆VOLINE

 条件     

∆VOLOAD

 条件     

VDIF

 条件     

Iq

  条件     

Iq（关）

 条件     

∆VO/∆Ta

 条件     

IS1

 条件     

VC,  IH     

VC,  IL

IC,  IH

 条件     

IC,  IL

 条件     

■电气特性 （Ta=25°C，VC=2V，VIN=1.8V，VB=3.3V，VO=1.5V，除非另有指定）

*1： 在 VIN = 过电流保护开始电流、且 IO = 10 mA 的条件下，IS1 的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*2： 输出控制端子（VC 端子）开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

额定值

 SI-3010LLSL

 最小 典型 最大

 0.980 1.000 1.020

  IO=10mA

   10

  VIN=1.7 到 2.5V，IO=10mA

   30

  VIN=1.8V，IO=0 到 1.5A

   0.3

  IO=1.0A

  500 800

  IO=0A, R2=10kΩ

   1

  VC=0V

  ±0.2

  Tj=0 到 100°C
 1.6

  VIN=1.8V, VB=3.3V

 2

   0.8

   50

  VC=2.7V

   10

  VC=0.4V

表面贴装、低电流消耗、低损耗降压型线性稳压集成电路SI-3000LLSL 系列

■用途
 • on board local 电源

 • 用于确保开关式电源次级侧输出电压的稳定
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SI-3000LLSL 系列

■外形图 (SOP8) （单位：mm）

最大 0.995

0.10

1.27

0.4±0.1

0.4±0.1 0.15+0.1

5.1±0.4

1.27

8 7 6 5

1 2 3 4

4.
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1.
5±

0.
1

1.
55
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15

0.
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±
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0~
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˚

0.
5±

0.
1

6.
2±

0.
3

–0.05

0.12 M

引脚排列

1 VO

2 ADJ
3 VB

4 VC

5 GND
6 GND
7 VIN

8 VIN

树脂模封装型

不燃性：UL规格 94V-0
产品重量：约 0.1g

■标准接线电路图/方框图

■参考数据

CIN、CB：输入与偏置电容器（约 0.1 到 10 µF）
 输入线路存在感抗分量或是接线很长时需要。

CO： 输出电容器（47 µF 或更大）

 SI-3010LLSL 是在使用输出电容力陶瓷电容等低 ESR 类型的

电容的前提下设计的。输出电容器 ESR 值推荐仅用 500 mΩ 
(室温) 以下的电容。

R1、R2：输出电压设置电阻器

 输出电压可以通过按照左图所示连接 R1 与 R2 来设置。

 此时 R2 的建议值是 10kΩ。

  R1=  (VO–VADJ)  /  (VADJ/R2)
CSS：软启动电容器

 输出电压的上升时间可以通过在 VOUT 与 ADJ 之间连接 CSS 
来设置。

10 100 1000
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+
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+

+
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1-1-1 线性稳压集成电路

■特性
 • 小型表面贴装封装 (TO263-5)

 • 输出电流：3A

 • 低损耗：输入输出电压差 VDIF ≤ 0.6V（在 IO = 3A 
时）

 • 输出关闭时电路电流低：Iq（关）≤ 1µA

 • 内置过电流与过热保护电路

■用途
 • 副边稳定电源 (本地电源)

■绝对最大额定值
单位

V

V

A

W

°C
°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

10

6

3.0

3

-30 到 +125

-30 到 +85

-40 到 +125

33.3

3

符号

VIN*1

VC

IO*1

PD*3

Tj

Top

Tstg

θj-a

θj-c

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗

结温

工作环境温度

储存温度

热阻（结点到环境温度）

热阻（结点到外壳）

(Ta=25°C)

■推荐工作条件
参数

输入电压

输出电流

工作环境温度

工作结温

输出电压变化范围

符号

VIN

IO

Top (a)

Top (j)

VOADJ

单位

V

A

°C
°C
V

备注

 

仅限 SI-3011ZD。请参考方框图。

额定值
*2 到 6*1

0 到 3

-20 到 +85

-20 到 +100

1.2 到 5

*1： VIN (最大) 与 IO (最大) 受以下关系约束：PD = (VIN - VO) × IO。
*2： 将输出电压设置为 2.0V 或更低时，请将输入电压设置为 2.4V 或更高 (SI-3011ZD)。
*3： 安装在 40 × 40mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）。

■电气特性

单位

V

mV

mV

V

mA

µA

mV/°C

dB

A

V

µA

µA

参数

输出电压

（SI-3011ZD 为参考电压 VADJ）

线调整率

负载调整率

输入输出电压差

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流  

输出电压

的温度系数

纹波衰减率

过电流保护开始电流*2

*4

 控制电压（输出开）*3

 控制电压（输出关）*3

VC 
控制电流（输出开）

端子 

 
控制电流（输出关）

 

符号

VO(VADJ)

 条件     

∆VOLINE

 条件     

∆VOLOAD

 条件     

VDIF

 条件     

Iq

 条件     

Iq (OFF)

 条件     

∆VO/∆Ta

 条件     

RREJ

 条件     

IS1

 条件     

VC,  IH

VC,  IL

IC,  IH

 条件     

IC,  IL

 条件     

*1： 将输出电压设置为 2.0V 或更低时，请将输入电压设置为 2.4V 或更高。

*2：在满足“输出电压”参数条件时，IS1 的额定值为输出电压 VO 下降 -5% 的值。

*3： 输出控制端子（VC 端子）开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

*4： 由于内置的折返型过电流保护可能会在启动阶段引起错误，因此这些产品不能在以下应用场合。

  (1) 恒定电流负载 (2) 正压与负压电源 (3) 串联电源 (4) 通过提高接地电压调整 VO

（Ta = 25°C，VC = 2V，除非另有指定）

表面贴装、低损耗降压型线性稳压集成电路SI-3000ZD 系列

規格値                                                                                                                                                                                 
  SI-3011ZD（可变类型）    SI-3033ZD
 最小 典型 最大  最小 典型 最大

 1.078 1.100 1.122  3.234 3.300 3.366
   VIN＝VO＋1V、 IO＝10mA    VIN＝5V、 IO＝10mA 
   10    10
   VIN＝3.3 到 5V、 IO＝10mA（VO=2.5V）    VIN＝4.5 到 5.5V、 IO＝10mA
   40    40
   VIN＝3.3V、 IO＝0 到 3A（VO=2.5V）     VIN＝5V、 IO＝0 到 3A
   0.6    0.6
  IO＝3A（VO=2.5V）    IO＝3A
  1 1.5   1 1.5
   VIN＝VO＋1V、 IO＝0A、 VC＝2V    VIN＝5V、 IO＝0A、 VC＝2V
   1    1
   VIN＝VO＋1V、 VC＝0V    VIN＝5V、 VC＝0V
  ±0.3    ±0.3 
  Tj＝0 到 100℃       Tj＝0 到 100℃
  60    60 
  VIN＝VO＋1V、 f＝100 到 120HZ、 IO＝0.1A   VIN＝5V、 f＝100 到 120HZ、 IO＝0.1A
 3.2    3.2  
  VIN＝VO＋1V    VIN＝5V 
 2    2  
   0.8    0.8
   100    100
  VC=2.7V    VC=2.7V 
 –5 0   –5 0 
  VC＝0V    VC＝0V
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SI-3000ZD 系列

■外形图 (TO263-5) （单位：mm）

引脚排列

1 VC

2 VIN

3 GND（与产品后壳共用）

4 VO

5 Sense
（SI-3011ZD 为 ADJ）

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 1.48g

(0
.4

0
)

1
5

.3
0

±
0
.3

(6
.8

)

9
.2

±
0
.2

4
.9

±
0
.2

2.
54

±0
.3

(4
.6

)

9
.2

±
±

0
.2

1
.2

±
0
.2

4
.9

±
0
.2

(0
.7

5
)

2
.0

±
0
.1

(1
.7

5
)

1
5

.3
±

0
.3

9.9±0.2

(15°)

(0.5)

2-R0.3

0.1 10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3°) (3°)

(3°)

(3°)
(3°)

0~6°

外壳温度测量点

■方框图

CIN： 输入电容器（约 10 µF）
CO： 输出电容器（47 µF 或更大）

 在“SI-3000ZD 系列”中，如果使用低 ESR 型电容器（如陶

瓷电容器）充当输出电容器，输出电压可能会发生振荡。

R1、R2：输出电压设置电阻器

 输出电压可以通过按照左图所示连接 R1 与 R2 来设置。

 此时 R2 的建议值是 10kΩ 或 11kΩ。

  R1=  (VO–VADJ)  /  (VADJ/R2)
 *：如果将 VO 设置为 VO ≤ 1.8V，请插入 R3。R3 的建议值是 

10kΩ。

SI-3011ZD

SI-3025ZD, SI-3033ZD

参考
TSD

驱动

VIN

CIN

VC 开/关

VO

CO

R1

R2

ADJ

GND

4

-
+

-
+

+

-
+ +

*
R3

2

5

3

1

OCP AMP1

参考
TSD

驱动

VIN

CIN

开/关

VO

SENSE

CO

GND

4

-
+

-
+

+

-
+ +

2

5

3

1

OCP AMP1

VC

■参考数据

覆铜面积（在玻璃环氧树脂板上）与热阻（结点到环境温度）（典型值）

55

50

45

40

35

30

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

0 200

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

400 600 800 1000

覆铜面积 (mm2)

输出电流 IO(A)

VIN 7V 10V

20V

30V, 40V

耗
散
功
率

 P
d(

W
)

1200 1400 1600 1800

使用 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板时

结
点
到
环
境
温
度

 
热
阻

j-a
 (

°C
/W

)
θ

• 贴/装在内部框架上的集成 IC，通过增大与其相连的铜箔面积，可以提高放热效

果。

• 结温的计算方法

 使用热电偶等测量 GND 端子的温度 TC。然后，将这个值代入以下公式可以计算

出结温。

  Tj=PD×θj–C+TC PD=  (VIN–VO)•IOUT



28 集成电路

1-1-1 线性稳压集成电路

■绝对最大额定值
单位

V

V

A

W

W

°C
°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

35

VIN

0.27*1

14（充分散热时）

1.5（无散热器、独立工作时）

-40 到 +125

-30 到 +100

-40 到 +125

7.0

66.7（无散热器、独立工作时）

(Ta=25°C)

■电气特性 （Ta=25°C，除非另有指定）

单位

V

V

V

mV

mV

mV/°C

dB

mA

A

V

µA

mA

参数

输入电压

输出电压  

（SI-3025B 为 VADJ）

输入输出电压差

线调整率

负载调整率

输出电压的温度系数

（SI-3025B：参考

电压的温度系数）

纹波衰减率

静止时电路电流

过电流保护

开始电流 *3, 4

 控制电压（输出开）

 控制电压（输出关）

VC 控制电流

端子*5 （输出开）

  控制电流  

 （输出关）

符号

VIN

VO

(VADJ)

 条件  

VDIF

 条件  

∆VOLINE

 条件  

∆VOLOAD

 条件     

∆VO/∆Ta

(∆VADJ/∆Ta)

 条件  

RREJ

 条件  

Iq

 条件  

IS1

 条件  

 条件     

VC. IH     

VC. IL

IC IH

 条件  

IC IL

 条件  

*1： VIN(最大) 与 IO(最大) 受以下关系约束：PD(最大)=(VIN-VO)•IO=14(W)。
*2： 请参考“输入输出电压差”参数。（请参考第 9 页上的“设置直流输入电压”）。

*3：在 VIN=VO+3V 且 IO=0.2A 的条件下，IS1 的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*4： 由于内置的折返过电流保护可能会在启动阶段引起错误，因此这些产品不能用在以下应用场合。

  (1) 恒定电流负载 (2) 正压与负压电源 (3) 串联电源 (4) 通过提高接地电压调整 VO

*5： 即便输出控制端子 VC 开路，输出也会打开。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

*6： 将输出电压设置为 5V 或更低时，需要将输入电压需要设置为 6V 或更高，才可以稳定地工作。

■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220）

 • 输出电流：0.27A

 • 低损耗：输入输出电压差 VDIF ≤ 0.5V（在 IO=0.27A 
时）

 • 输出开/关控制端子与 LS-TTL 兼容。（它可以直接

由 LS-TTL 或标准的 CMOS 逻辑驱动）。

 • 内置折返过电流与过热保护电路

 • 过电流保护开始电流IS1的精度

  SI-3157B : 0.3 到 0.7A (VIN=18V)
  SI-3025B : 0.3 到 0.7A  
    设定为（在 VIN=18V、VO=15.7V 时）

   0.3 到 0.75A
   设定为（在 VIN=18V、VO=11.7V 时）

 • 还提供输出电压可变类型 (SI-3025B)

■用途
 • 用于 BS 与 CS 天线电源

 • 各种电子设备等

 

SI-3157B

 最小  典型  最大

 *2    27*1

 14.92  15.70  16.48

  VIN=18V,  IO=0.2A

     0.5

   IO≤0.27A

   30  90

  VIN=17 到 27V，IO=0.2A

   120  300

  VIN=18V，IO=0 到 0.27A

   ±1.5

 VIN=18V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C
   54

 VIN=18V，f=100 到 120HZ

   3  10

 VIN=18V，IO=0A

 0.3    0.7

   VIN=18V

 2.0

     0.8

     20

   VC=2.7V

     –0.3

   VC=0.4V

 

SI-3025B

 最小  典型  最大

 6*2,6    27*1

 2.448  2.550  2.652

 VIN=VO+3V,  IO=0.2A

     0.5

   IO≤0.27A

     10

 VIN=(VO+1) 到 27V，IO=0.27A

     10

 VIN=VO+3V，IO=0 到 0.27A

   ±0.5

 VIN=VO+3V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C
   54

 VIN=VO+3V，f=100 到 120HZ

   3  10

 VIN=VO+3V,  IO=0A

 0.3    0.75

 VIN=18V，在 VO=11.7V 时

 0.3    0.7

 VIN=18V，在 VO=15.7V 时

 2.0

     0.8

     20

   VC=2.7V

     –0.3

   VC=0.4V

(SI-3025B:mV/V)

5 端子、全密封、低损失线性稳压集成电路SI-3000B 系列

额定值

(SI-3025B:mV/V)

符号

VIN

VC

IO

PD1

PD2

Tj

TOP

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗

结温

工作环境温度

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）
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SI-3000B 系列

■外形图 (TO220F-5)

a. 型号

b. 批号

引脚排列

SI-3157B SI-3025B
1 GND 1 GND
2 VC 2 VC

3 VO 3 VO

4 Sense 4 ADJ
5 VIN 5 VIN

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 2.3g

■方框图

 SI-3157B SI-3025B

（单位：mm）

■典型接线图

 SI-3025B

 SI-3157B

■Ta-PD 特性

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(8
.0

)
(1

7.
9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
0±

0.
2

7.
9±

0.
2

5.
0±

0.
6

16
.9

±
0.

3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ

a

b

成型编号：1101

1

2

5

寄
存

开
/
关

保
护

驱
动

放
大

V
R

E
F

3

4MIC

Tr1

等效于 
LS-TTL

1

2

5
寄

存

开
/
关

保
护

驱
动

放
大

V
R

E
F

3

4

MIC

Tr1

等效于 
LS-TTL

D1

C0
C2C1

DC 输入 DC 输出

VIN VO

GND GND

5
SI-3157B开路

2

3

4
1

*1

*2

+ +

D1

C0

R1

R2

C2

C1

DC 输入 DC 输出

VIN VO

GND GND

5

开路 2

3

4

1

SI-3025B *1

*3

*3

*2

+ +

PD=IO•[VIN(平均)–VO]

15

10

5

0
–30 0 25 50

环境温度 Ta (˚C)

许
容
损
耗

 P
D
 (

W
)

75 100

200×200×2mm (2.3˚C/W
)

100×100×2mm (5.2˚C/W)

75×75×2mm (7.6˚C/W)

无限大散热器

无散热器时

涂有硅脂
散热器：铝

 C0 ： 输出电容器（47 ～ 100µF）
*1 C1 ： 防振荡电容器

 C2  （C1：约 47µF，C2：0.33µF）
   如果输入线路存在感抗分量或是接线很长，则需要这些电容器。

尤其是在低温时，建议使用钽电容器充当 C1 与 C0。

*2 D1 ： 保护二极管

   为了防止在输入与输出之间产生反向偏压，需要使用此二极管。

建议使用 Sanken EU2Z。
*3 R1 ： 用于设置输出电压的外部电阻器

 R2  输出电压 VO 同外部电阻器 R1 与 R2 之间的关系如下。

   VO=VADJ  •     1+   R1     (VADJ=2.55V(典型))
              

R2

另外，为了动作安定 ，R2 请使用 2.55kΩ。
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1-1-1 线性稳压集成电路

■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220）

 • 输出电流：1.0A

 • 低损耗：输入输出电压差 VDIF ≤ 0.5V（在 IO = 
1.0A 时）

 • 高纹波衰减率：75dB

 • 输出关闭时电路电流低：Iq（关）≤ 1µA

 • 内置过电流与过热保护电路

■用途
 • 副边稳定电源（本地电源）

■绝对最大额定值

单位

V

V

A

W

W

°C
°C
°C

°C/W

°C/W

符号

VIN

Vc

Io

PD1

PD2

Tj

Tstg

Top

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗
  

结温

储存温度

工作环境温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

(Ta=25°C)

额定值

SI-3010KFE

35*1

VIN

1.0

16.6

1.72

-40 到 +125

-40 到 +125

-40 到 +100

6.0

58

备注

充分散热时

无散热器、独立工作时

无散热器、独立工作时

*1： 达到电气特性中的“输入过压关闭电压”时，内置的输入过压保护电路便会关闭输出电压。

*1： VIN (最大) 与 IO (最大) 受以下关系约束：PD (最大) = (VIN - VO) × IO = 16.6W。

*2： 请参考“输入输出电压差”参数。

■推荐工作条件

参数

输入电压范围

输出电流范围

输出电压变化范围

工作环境温度

工作结温

符号

VIN

IO

VOADJ

Top

Tj

单位

V

A

V

°C
°C

额定值

SI-3010KFE

2.4*2 到 27*1

0 到 1.0*1

1.1 到 16

-30 到 +85

-20 到 +100

■电气特性

*3： 在 VIN = 过电流保护开始电流、且 IO = 10 mA 的条件下，IS1 的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*4： 输出控制端子 VC 开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

*5： 由于内置的折返型过电流保护可能会在启动阶段引起错误，因此 SI-3000KFE 不能用在以下应用场合。

  (1) 恒定电流负载 (2) 正压与负压电源 (3) 串联电源 (4) 通过提高接地电压调整 VO

低电流消耗、低损耗降压型线性稳压集成电路SI-3000KFE 系列

V

mV

mV

V

µA

µA

mV/°C

dB

A

V

V

µA

µA

V

*3

*4

 VADJ

∆VOLINE

∆VOLOAD

VDIF

Iq

Iq (OFF)

∆VO/∆Ta

RREJ

IS1

VC, IH

VC, IL

IC, IH

IC, IL

VOVP

SI-3010KFE

0.98 1.00 1.02

VIN=7V, IO=0.01A,
VC=2V, VO=5A

30

VIN=6 到 15V, IO=0.01A,
VC=2V, VO=5A

75

VIN=7V, IO=0 到 1A, VC=2V,
VO=5A

0.3

IO=0.5A, VC=2V, VO=5V

0.5

IO=1.0A, VC=2V, VO=5V

600

VIN=7V, IO=0A, VC=2V

1

VIN=7V, VC=0V

±0.5

VIN=7V, IO=0.01A, VC=2V,
Tj=0 到 100°C, VO=2.5V

75

VIN=7V, IO=0.1A, VC=2V,
f=100 到 120Hz, VO=5V

1.1

VIN=7V, VC=2V

2

VIN=7V

0.8

VIN=7V

40

VIN=7V, VC=2V

–5 0
VIN=7V, VC=0V

33

IO=0.01A

单位参数

参考电压

输入输出电压差

线调整率

负载调整率

输出电压的
温度系数

纹波抑制比

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

过电流保护
开始电流

控制电压（输出开）

控制电压（输出关）

控制电流（输出开）

控制电流（输出关）

符号

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

额定值

最小 典型 最大

输入过压关闭电压

VC

端子
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SI-3000KFE 系列

■Ta-PD 特性

15

20

10

5

0
–30

许
容
损
耗

 P
D
 (

W
)

–20 0 20
无散热器时 Ta (˚C)

40 60 80 100

硅脂： 
G746 (Shin-Etsu Chemical)
散热器：铝

无限大散热器

无散热器时

75×75×2mm (7.6˚C/W)

100×100×2mm (5.2˚C/W)

200×200×2mm (2.3˚C/W)

■方框图

REF

TSD

–
+

VIN

VC

VOUT

GND

2

1

4

3

ADJ5

SI-3010KFE

■典型接线图

●SI-3010KFE

GND
3

VIN

CIN

R1

R2
R3

2
VO

4

VC

1
ADJ

5

+

D1*1

CO

+

*2

负载

CIN： 输入电容器（22 µF 或更大）

CO： 输出电容器（47 µF 或更大）

 如果使用低 ESR 电容器（如陶瓷电容器）充当输出电容器，

可能会发生振荡。

 *1. D1: 反向偏压保护二极管

  为了防止在输入与输出之间产生反向偏压，需要使用

此二极管。

  （建议使用 Sanken RU2Z）。

R1、R2：输出电压设置电阻器

输出电压可以通过按照上图所示连接 R1 与 R2 来调整。

R2 的建议值是 10kΩ。

 R1=(VO–VADJ)÷(VADJ/R2)

*2： 对于 SI-3010KFE，如果将 VO 设置为 VO ≤ 1.5V，请插入 R3。
 R3 的建议值是 10kΩ。

■外形图 （单位：mm）

a. 型号

b. 批号

c. 管理号

引脚排列

1 Vc
2 VIN

3 GND
4 Vout
5 ADJ

塑料模封装型

不燃性：UL规格 94V-0
产品重量：约 2.3g

外形尺寸应为 A 或 B。

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

5.
0±0

.6
4.

6±0
.6

16
.9

±0
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0.
5
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ハ 

1 2 3 4 5
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P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ

外形图A 外形图B

10.16±0.2

0.8

0.5

  3.2 ±0.2
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5.
4

15
.8
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2
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2
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32 集成电路

1-1-1 线性稳压集成电路

■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220）

 • 输出电流：1.5A

 • 低损耗：输入输出电压差 VDIF ≤ 1V（在 IO=1.5A 
时）

 • 可变输出电压（仅限上升）  

  可用于遥感  

 • 输出开/关控制端子与 LS-TTL 兼容。 
（它可以直接由 LS-TTL 或标准的 CMOS 逻辑驱

动）。

 •  内置折返过流（SI-3033C：下降型过流)、输入

过压及过热保护电路

■用途
 • 用于确保开关式电源次级侧输出电压的稳定

 • 各种电子设备

■绝对最大额定值

单位

V

V

A

W

W

°C
°C
°C

°C/W

°C/W

符号

VIN

VC

IO

PD1

PD2

Tj

Top

Tstg

θj-c

θj-a

(Ta=25°C)

   额定值

 SI-3033C SI-3050C/3090C SI-3120C/3150C SI-3240C

 20 35 35 45

 VIN

 1.5*2

 18（充分散热时）

 1.5（无散热器、独立工作时）

 -40 到 +125

 -30 到 +100

 -40 到 +125

 5.5

  66.7（无散热器、独立工作时）

■电气特性

单位

V

V

V

mV

mV

mV/°C

dB

mA

A

V

µA

mA

参数

输入电压

输出电压

输入输出电压差

线调整率

负载调整率

输出电压的

的温度系数  

纹波衰减率

静止时电路电流

过电流保护

开始电流*4, 6

 控制电压（输出开）

 控制电压（输出关）

 控制电流  

 （输出开）

 控制电流  

 （输出关）

符号

VIN

VO

 条件     

VDIF

 条件

 条件

∆VOLINE

 条件  

∆VOLOAD

 条件  

∆VO/∆Ta

 条件     

RREJ

 条件

Iq

 条件     

IS1

 条件  

VC. IH     

VC. IL

IC IH

 条件

IC IL

 条件

*1： 在某些情况下，可能会在标记的右侧印上“A”字样。

*2： VIN(最大) 与 IO(最大) 受关系 PD(最大)=(VIN-VO)•IO=18(W) 约束。

*3： 请参考“输入输出电压差”参数。（请参考第 9 页上的“设置直流输入电压”）。

*4：在 VIN=VO+3V 且 IO=1A 的条件下，IS1 的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*5： 即便输出控制端子 VC 开路，输出也会打开。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

*6： 由于内置的折返型过电流保护可能会在启动阶段引起错误，因此这些产品（SI-3033C 除外）不能用在以下应用场合。

  (1) 恒定电流负载 (2) 正压与负压电源 (3) 串联电源 (4) 通过提高接地电压调整 VO

（Ta=25°C，除非另有指定）

SI-3000C*1

SI-3000CA

额定值

 SI-3033C SI-3050C SI-3090C

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 *3  15*2 6*3   30*2 10*3  30*2

 3.168 3.300 3.432 4.80 5.00 5.20 8.64 9.00 9.36

 3.234 3.300 3.366 4.90 5.00 5.10 8.82 9.00 9.18

  VIN=5V, IO=1.0A   VIN=8V, IO=1.0A   VIN=12V,  IO=1.0A

   0.5    0.5   0.5

     IO≤1.0A

   1.0    1.0   1.0

     IO≤1.5A

  10 30  10  30  18 48

 VIN=4.5 到 12V，IO=1.0A VIN=6 到 15V，IO=1.0A VIN=10 到 20V，IO=1.0A

  40 100  40  100  70 180

 VIN=5V，IO=0 到 1.5A VIN=8V，IO=0 到 1.5A VIN=12V，IO=0 到 1.5A

  ±0.5   ±0.5   ±1.0 

 VIN=5V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C VIN=8V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C VIN=12V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C
  54   54    54 

 VIN=5V，f=100 到 120HZ VIN=8V，f=100 到 120HZ VIN=12V，f=100 到 120HZ

  3 10  5  10  5 10

 VIN=5V,  IO=0A VIN=8V, IO=0A VIN=12V,  IO=0A

 1.6   1.6    1.6

  VIN=5V   VIN=8V   VIN=12V

 2.0   2.0    2.0

   0.8    0.8   0.8

   20    20   20

     VC=2.7V

   –0.3    –0.3   –0.3

     VC=0.4V

5 端子、全密封、低损失线性稳压集成电路SI-3000C 系列

VC

端子*5

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗

结温

工作环境温度

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）
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SI-3000C 系列

■电气特性

单位

V

V

V

mV

mV

mV/°C

dB

mA

A

V

µA

mA

参数

输入电压

输出电压

输入输出电压差

线调整率

负载调整率

输出电压的

的温度系数  

纹波衰减率

静止时电路电流

过电流保护

开始电流*4.6

 控制电压（输出开）

 控制电压（输出关）

 控制电流  
 （输出开）

 控制电流  
 （输出关）

符号

VIN

VO

 条件     

VDIF

 条件

 条件

∆VOLINE

 条件  

∆VOLOAD

 条件  

∆VO/∆Ta

 条件     

RREJ

 条件

Iq

 条件     

IS1

 条件  

VC. IH     

VC. IL

IC IH

 条件

IC IL

 条件

*1： 在某些情况下，可能会在标记的右侧印上“A”字样。

*2： VIN(最大) 与 IO(最大) 受关系 PD(最大)=(VIN-VO)•IO=18(W) 约束。

*3： 请参考“输入输出电压差”参数。（请参考第 9 页上的“设置直流输入电压”）。

*4：在 VIN=VO+3V 且 IO=1A 的条件下，IS1的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*5： 即便输出控制端子 VC 开路，输出也会打开。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

*6： 由于内置的折返过电流保护可能会在启动阶段引起错误，因此这些产品不能用在以下应用场合。

  (1) 恒定电流负载 (2) 正压与负压电源 (3) 串联电源 (4) 通过提高接地电压调整 VO

（Ta=25°C，除非另有指定）

SI-3000C*1

SI-3000CA

额定值                                                                                                                                                                                            

 SI-3120C SI-3150C SI-3240C

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 13*3  30*2 16*3   30*2 25*3  40*2

 11.52 12.00 12.48 14.40 15.00 15.60 23.04 24.00 24.96

 11.76 12.00 12.24 14.70 15.00 15.30 23.52 24.00 24.48

  VIN=15V,  IO=1.0A   VIN=18V, IO=1.0A   VIN=27V,  IO=1.0A

   0.5    0.5   0.5

     IO≤1.0A

   1.0    1.0   1.0

     IO≤1.5A

  24 64  30  90  48 128

 VIN=13 到 25V，IO=1.0A VIN=16 到 25V，IO=1.0A VIN=25 到 38V，IO=1.0A

  93 240  120 300  120 300

 VIN=15V，IO=0 到 1.5A VIN=18V，IO=0 到 1.5A VIN=27V，IO=0 到 1.5A

  ±1.5   ±1.5   ±2.5 

 VIN=15V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C VIN=18V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C VIN=27V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C
  54   54    54 

 VIN=15V，f=100 到 120HZ VIN=18V，f=100 到 120HZ VIN=27V，f=100 到 120HZ

  5 10  5  10  5 10

 VIN=15V, IO=0A VIN=18V, IO=0A VIN=27V,  IO=0A

 1.6   1.6    1.6

  VIN=15V   VIN=18V   VIN=27V

 2.0   2.0    2.0

   0.8    0.8   0.8

   20    20   20

     VC=2.7V

   –0.3    –0.3   –0.3

     VC=0.4V

VC

端子*5



34 集成电路

1-1-1 线性稳压集成电路

■方框图

 SI-3000C

■外形图 (TO220F-5) （单位：mm）

a. 型号

b. 批号

引脚排列

1 GND
2 VC

3 VO

4 VOS

5 VIN

塑料模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 2.3g

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(8
.0

)
(1

7.
9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
0±

0.
2

7.
9±

0.
2

5.
0±

0.
6

16
.9

±
0.

3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ

成型编号：1101

a

b

1

2

5

寄
存

开
/
关

保
护

驱
动

放
大

V
R

E
F

3

4MIC

Tr1

等效于 
LS-TTL
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SI-3000C 系列

■典型接线图

■Ta-PD 特性

D1

C0
C2C1

DC 输入 DC 输出

VIN VO

GND GND

5
SI-3000C开路

2

3

4
1

*1

*2

+ +

PD=IO•[VIN(平均)–VO]

15

20

10

5

0
–30 0 25 50

环境温度 Ta (˚C)

许
容
损
耗

 P
D
 (

W
)

75 100

75×75×2mm (7.6˚C/W)

100×100×2mm (5.2˚C/W)

200×200×2mm (2.3˚C/W)

无限大散热器

无散热器时

涂有硅脂
散热器：铝

 C0 ： 输出电容器（47 ～ 100µF）
*1 C1 ： 防振荡电容器

 C2  （C1：约 47µF，C2：0.33µF）
   如果输入线路存在感抗分量或是接线很长，则需要这些电容器。

尤其是在低温时，建议使用钽电容器充当 C1 与 C0。

*2 D1 ： 保护二极管

   为了防止在输入与输出之间产生反向偏压，需要使用此二极管。

建议使用 Sanken EU2Z。
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1-1-1 线性稳压集成电路

■绝对最大额定值

单位

V

V

A

W

W

°C
°C
°C

°C/W

°C/W

符号

VIN

VC

IO

PD1

PD2

Tj

Top

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗

结温

工作环境温度

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

(Ta=25°C)

  额定值

 SI-3050J SI-3090J SI-3120J/3150J

 25 30 35

  VIN

  2.0*1

  20（充分散热时）

  1.5（无散热器、独立工作时）

  -40 到 +125

  -30 到 +100

  -40 到 +125

  5.0

66.7（无散热器、独立工作时）

■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220）

 • 输出电流：2A

 • 低输入输出电压差：VDIF ≤ 1V（在 IO=2.0A 时）

 • 可变输出电压（仅限上升）可用于遥感。

 • 输出开/关控制端子与 LS-TTL 兼容。

  （它可以直接由 LS-TTL 或标准的 CMOS 逻辑驱

动）。

 • 内置折返过电流、输入过压以及过热保护电路

■用途
 • 用于确保开关式电源次级侧输出电压的稳定

 • 各种电子设备  

■电气特性

单位

V

V

V

mV

mV

mV/°C

dB

mA

mA

A

V

µA

mA

参数

输入电压

输出电压

输入输出电压差

线调整率

负载调整率

输出电压的

的温度系数  

纹波衰减率

静止时电路

电流

过电流保护

开始电流*3.5

 控制电压（输出开）

 控制电压（输出关）

 控制电流  

 （输出开）

 控制电流  

 （输出关）

符号

VIN

VO

条件  

VDIF

条件 

条件 

∆VOLINE

条件     

∆VOLOAD

条件     

∆VO/∆Ta

条件     

RREJ

条件

Iq

条件

Iq（关）

条件

IS1

条件     

VC. IH     

VC. IL

IC IH

条件

IC IL

条件

*1： VIN(最大) 与 IO(最大) 受关系 PD(最大)=(VIN-VO)•IO=20(W) 约束。

*2： 请参考“输入输出电压差”参数。（请参考第 9 页上的“设置直流输入电压”）。

*3： 在 VIN=VO+3V 且 IO=1A 的条件下，IS1 的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*4： 即便输出控制端子 VC 开路，输出也会打开。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，它可以直接由 LS-TTL 驱动。

*5： 由于内置的折返过电流保护可能会在启动阶段引起错误，因此这些产品不能用在以下应用场合。

  (1) 恒定电流负载 (2) 正压与负压电源 (3) 串联电源 (4) 通过提高接地电压调整 VO

（Ta=25°C，除非另有指定）

额定值

  SI-3050J   SI-3090J   SI-3120J   SI-3150J 

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 6*2  15*1 10*2  25*1 13*2  27*1 16*2  27*1

 4.90 5.00 5.10 8.82 9.00 9.18 11.76 12.00 12.24 14.70 15.00 15.30

 VIN=8V, IO=1.0A VIN=12V, IO=1.0A VIN=15V, IO=1.0A VIN=18V,  IO=1.0A

   0.5   0.5   0.5   0.5

IO≤1.5A

   1.0   1.0   1.0   1.0

IO≤2.0A

  10 30  18 48  24 64  30 90

 VIN=6 到 15V，IO=1.0A VIN=10 到 20V，IO=1.0A VIN=13 到 25V，IO=1.0A VIN=16 到 25V，IO=1.0A

  40 100  70 180  93 240  120 300

 VIN=8V，IO=0 到 2A VIN=12V，IO=0 到 2.0A VIN=15V，IO=0 到 2.0A VIN=18V，IO=0 到 2.0A

  ±0.5   ±1.0   ±1.5   ±1.5 

 VIN=8V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C VIN=12V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C VIN=15V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C VIN=18V，IO=5mA，Tj=0 到 100°C
  54   54   54   54 

 VIN=8V，f=100 到 120HZ VIN=12V，f=100 到 120HZ VIN=15V，f=100 到 120HZ VIN=18V，f=100 到 120HZ

  3 10  3 10  3 10  3 10

  VIN=8V, IO=0A   VIN=12V, IO=0A   VIN=15V, IO=0A   VIN=18V, IO=0A

  0.5 1.0  0.5 1.0  0.5 1.0  0.5 1.0

 VIN=8V, IO=0A, VC=0.4V VIN=12V, IO=0A, VC=0.4V VIN=15V, IO=0A, VC=0.4V VIN=18V, IO=0A, VC=0.4V

 2.1   2.1   2.1   2.1 

  VIN=8V   VIN=12V   VIN=15V   VIN=18V

 2.0   2.0   2.0   2.0

   0.8   0.8   0.8   0.8

   20   20   20   20

      VC=2.7V

   –0.3   –0.3   –0.3   –0.3

      VC=0.4V

SI-3000J 系列

VC

端子*4

5 端子、全密封、低损失线性稳压集成电路
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SI-3000J 系列

■方框图

 SI-3000J

■典型接线图

■外形图 (TO220F-5) （单位：mm）

■Ta-PD 特性

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
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(8
.0

)
(1
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.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
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0.
2

7.
9±

0.
2

5.
0±

0.
6

16
.9

±
0.

3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ

成型编号：1101

a

b

a. 型号

b. 批号

引脚排列

1 GND
2 VC

3 VO

4 Sense
5 VIN

树脂模封装型

不燃性：UL规格 94V-0
产品重量：约 2.3g

1

2

5

开
/
关

保
护

驱
动

寄
存

放
大

V
R

E
F

3

4MIC

Tr1

等效于 
LS-TTL

D1

C0
C2C1

DC 输入 DC 输出

VIN VO

GND GND

5
SI-3000J开路

2

3

4
1

*1

*2

+ +

PD=IO•[VIN(平均)–VO]

25

20

15

10

5

0

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

75×75×2mm (7.6˚C/W)

100×100×2mm (5.2˚C/W)

200×200×2mm (2.3˚C/W)

–30 0 25 50
环境温度 Ta (˚C)

75 100

无限大散热器

无散热器时

涂有硅脂 
散热器：铝

 C0 ： 输出电容器（47 ～ 100µF）
*1 C1 ： 防振荡电容器

 C2  （C1：约 47µF，C2：0.33µF）
   如果输入线路存在感抗分量或是接线很长，则需要这些电容器。

尤其是在低温时，建议使用钽电容器充当 C1 与 C0。

*2 D1 ： 保护二极管

   为了防止在输入与输出之间产生反向偏压，需要使用此二极管。

建议使用 Sanken EU2Z。
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1-1-1 线性稳压集成电路

■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220）

 • 输出电流：3.0A

 • 低输入输出电压差 VDIF ≤ 0.7V（在 IO = 3.0A 时）

 • 输出关闭时电路电流低：Iq（关）≤ 1µA

 • 内置过电流与过热保护电路

■用途
 • 副边稳定电源（本地电源）用

■绝对最大额定值
单位

V

V

A

W

W

°C
°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

10

6

3.0

20（充分散热时）

1.5（无散热器、独立工作时）

-30 到 +125

-30 到 +100

-30 到 +125

5.0

66.7（无散热器、独立工作时）

符号

VIN*1

VC

IO*1

PD1

PD2

Tj

Top

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

直流输出电流

许容损耗

结温

工作环境温度

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度） 

(Ta =  25°C)

■推荐工作条件
参数

输入电压

输出电流

工作环境温度

工作结温

输出电压变化范围 

符号

VIN

IO

Top (a)

Top (j)

VOADJ

单位

V

A

°C
°C
V

额定值
*2 到 6*1

0 到 3

-20 到 +85

-20 到 +100

1.2 到 5

*1： VIN (max) 与 IO (max) 受以下关系约束：PD = (VIN - VO) × IO。
*2： 将输出电压设置为 2.0V 或更低时，请将输入电压设置为 2.4V 或更高。(SI-3011ZF)

■电气特性

*1： 将输出电压设置为 2.0V 或更低时，请将输入电压设置为 2.4V 或更高。

*2：在满足“输出电压”参数条件时，IS1 的额定值为输出电压 VO 下降 5% 的值。

*3： 输出控制端子 VC 开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 电平等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 的值。

*4： 由于内置的折返过电流保护可能会在启动阶段引起错误，因此这些产品不能用在以下应用场合。

  (1) 恒定电流负载 (2) 正压与负压电源 (3) 串联电源 (4) 通过提高接地电压调整 VO

（Ta = 25°C，VC = 2V，除非另有指定）

5 端子、低输入输出电压差线性稳压器集成电路SI-3000ZFE 系列

单位 

V

mV

mV

V

mA

µA

mV/°C

dB

A

V

µA

µA

参数

线调整率 

负载调整率 

输入输出电压差

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

输出电压的温度系数

纹波衰减率

过电流保护开始电流 *2

*4

控制电压（输出开）*3

控制电压（输出关）*3

VC 控制电流（输出开）

端子

控制电流（输出关）

符号

VADJ

        条件

∆VOLINE

        条件

∆VOLOAD

        条件

VDIF

        条件

Iq

        条件

Iq （关）

        条件

∆VO/∆Ta

        条件

RREJ

        条件

IS1

        条件

VC, IH

VC, IL

IC, IH

        条件

IC, IL

        条件

SI-3011ZFE

最小 典型 最大

1.078 1.100 1.122

VIN=VO+1V, IO=10mA

10

VIN=3.3 to 5V, IO=10mA (VO=2.5V)

40

VIN=3.3V, IO=0 到 3A (VO=2.5V)

0.7

IO=3A (VO=2.5V)

1 1.5

VIN=VO+1V, IO=0A, VC=2V

1

VIN=VO+1V, VC=0V

±0.3

Tj=0 到 100°C
60

VIN=VO+1V, f=100 到 120HZ, IO=0.1A

3.2

VIN=VO+1V

2

0.8

100

VC=2.7V

–5 0

VC=0V

参考电压
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SI-3000ZFE 系列

■典型接线图/方框图

CIN： 输入电容器（约 10 µF）
 如果输入线路存在感抗分量或是接线很长，则需要这些电容

器。

CO： 输出电容器（47 µF 或更高）

 如果在 SI-3000ZFE 中使用低 ESR 型电容器（如陶瓷电容

器）充当输出电容器，则输出电压可能会发生振荡。

R1、R2：输出电压设置电阻器

 输出电压可以通过按照左图所示连接 R1 与 R2 来设置。

 此时 R2 的建议值是 10kΩ 或 11kΩ。

  R1=  (VO–VADJ)  /  (VADJ/R2)
 *：如果将 VO 设置为 VO ≤ 1.8V，请插入 R3。R3 的建议值

是 10kΩ。

SI-3011ZFE

REF
TSD

驱动

VIN

CIN

VC
开/关

VO

CO

R1

R2

GND

4

-
+

-
+

+
-
+ +

2

5

3

1

OCP AMP1
ADJ

*
R3

■Ta-PD 特性

25

20

15

10

5

0

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

无限大散热器

无散热器时

75×75×2mm (7.6˚C/W)

100×100×2mm (5.2˚C/W)

200×200×2mm (2.3˚C/W)

–30 0 25 50

环境温度 Ta (˚C)
75 100

涂有硅脂
散热器：铝

■外形图 （单位：mm）

a. 型号

b. 批号

c. 管理号

引脚排列

1 VC

2 VIN

3 GND
4 Vo

5 ADJ

塑料模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 2.3g

外形尺寸应为 A 或 B。

外形图A 外形图B

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
0±

0.
2

7.
9±

0.
2

5.
0±

0.
6

4.
6±

0.
6

16
.9

±
0.

3

0.
5

イ 

ハ 

1 2 3 4 5

ロ 

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ
10.16±0.2

0.8

0.5

  3.2 ±0.2

φ

3.
3±

0.
1

5.
4

15
.8

7±
0.

2

6.
68

±
0.

2

+0.1
–0.05

0.5+0.2
–0.1

8.2±0.7

4.7±0.2

2.54±0.2

2.76±0.2

4.
3±

0.
6

4.3±0.7

0.7

1 2 3 4 5

SK

(1
7.

9)

(2
)

R-end

9.6±0.2

4 × p1.7±0.6

A
B

C
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■ 散热与可靠性

一般来说集成电路的可靠性与它的工作温度密切相关。使用时必须注意其散热

情况，请务必给集成电路涂抹硅脂，然后使用适当的安装扭矩将它安装到散热

器上。

散热器的设计，应确保具备足够的散热能力。

此外，请考虑实际工作时的空气对流情况。

周边的分立元件（如电容器与线圈）的可靠性与温度密切相关。较高的工作温

度可能会缩短使用寿命。超过允许的温度可能会烧毁线圈或损坏电容器。在

工作期间，确保输出平滑线圈与输入/输出电容器的温度不超过它们允许的水

平。设计电感时请留出裕量，尽可能减少放热。（如需有关分立元件的详细信

息，请参考各自的用户手册）。

■ 内部许容损耗

PD 可以由以下公式计算得出。

 • 对于带内置续流二极管的器件：

  SI-8000L系列

  STA810M系列

  STA820M系列

 PD=VO•IO  (  
100

   –1)
 ηχ

 • 对于带外置续流二极管的器件： 

 PD=VO•IO  (  
100

   –1)–VF•IO(1–   
VO

    )
 ηχ VIN

效率 ηχ 与输入/输出条件相关。请参考

各器件的效率特性。（公布在网站上）。

VO ： 输出电压

VIN ： 输入电压

IO ： 输出电流

ηχ ： 效率 (%)
VF ： 二极管正向电压

■ 热设计

最大结温 Tj(最大)是产品固有的参数，必须严格遵守。因此，热设计必须考虑最

大许容损耗PD(最大)（它会随使用条件发生变化）与最高环境温度 Ta(最大)。

为了便于理解，在此提供 Ta-PD 特性图。请按照以下步骤设计散热器：

1. 查出最高环境温度 Ta(最大)。

2. 查出最大许容损耗PD(最大)。

3. 在 Ta-PD 特性图上找到交点，然后确定散热器的规格。

尽管现在已经得到散热器的规格，但在实际的应用中，通常会引入一个 10 
～ 20% 的降额系数。此外，散热器的散热能力与它的安装方式密切相关。因

此，实际工作环境中测量散热器与外壳的温度是很重要的。

请参考所提供的针对每种产品类型的 Ta-PD 特性图。

■ 安装扭矩

SI-8000E 
SI-8000JF 
SI-8000S 0.588 ～ 0.686 [N•m]（6.0 ～ 7.0  [kgf•cm]）
SI-8000TFE
SI-8000HFE
SI-8000FFE

■ 建议使用的硅脂

• Shin-Etsu  Chemical  Co.,  Ltd.:   G746
• Momentive Performance Materials Inc.:   YG-6260
• Dow  Corning  Toray  Silicone  Co.,  Ltd.:   SC102
由于某些硅脂产品中的油脂可能会渗透到器件中，导致器件的使用寿命明显缩

短，因此请仔细选择适当的硅脂。

■ 其它

• 不得为了承载更大的电流而将器件并联。

• 不能用于增大电流或提高电压。

■电源用整流二极管

要在电源中使用整流二极管对“交流”输入进行整流时，请使用下表列出的 
SANKEN 整流二极管。（在使用独立型二极管时，请使用中间抽头或桥式结

构）。

应用说明应用说明

1-1-2 开关式稳压集成电路

 系列名称 二极管

 SAI 系列
 SJPM-H2（表面贴装独立型，

  VRM=200V，Io=2.0A）
 SI-8000E 系列 AM01Z（轴向，VRM=200V，Io=1.0A）
 SI-8000GL 系列 
 SI-8000JD 系列 
 SI-8000JF 系列 RM10Z（轴向，VRM=200V，Io=1.5A）
 SI-8000TM 系列

 SI-8000TFE 系列 
 SI-8000S 系列 RM4Z（轴向，VRM=200V，Io=3.0A）
 SI-8000SD 系列 SJPM-H2（表面贴装独立型，VRM=200V，Io=2.0A）
 SI-8000W 系列 AM01Z（轴向，VRM=200V，Io=1.0A）
 SI-8011NVS 系列 RM4Z（轴向，VRM=200V，Io=3.0A）  
 SI-8400L 系列 AM01Z（轴向，VRM=200V，Io=1.0A）
 SI-8500L 系列 

RM10Z（轴向，VRM=200V，Io=1.5A）
 SI-8511NVS 系列

 SPI-8000A 系列 RM4Z（轴向，VRM=200V，Io=3.0A）  
 STA810M 系列 RM10Z（轴向，VRM=200V，Io=1.5A）

 
STA820M 系列 RM4Z（轴向，VRM=200V，Io=3.0A）
 SI-8000HFE 系列

 SI-8000Q 系列

 SI-8100QL 系列 
RBV-1506（桥式，VRM=600V，Io=15A）

 SI-8000FFE 系列

 SI-8000FD系列

 SI-8000HD 系列
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■特性
 • 表面贴装功率封装

 • 输出电流：0.4 ～ 0.5A

 • 高效率：75 ～ 88%

 • 只需 4 个分立元件

 • 内部己对相位校正与输出电压进行了调整

 • 内置参考振荡器 (60kHz)

 • 内置过电流与过热保护电路

■用途
 • 电信设备用电源

 • 板载本地电源蓝

■列表

■电气特性 (Ta=25°C)

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

dB

A

参数

输出电压

效率

振荡频率

线调整率

负载调整率

输出电压的温度系数

纹波抑制比

过电流保护

开始电流

符号

VO

 条件

η

 条件   

f

 条件

∆VOLINE

 条件 

∆VOLOAD 

 条件   

∆VO/∆Ta

RREJ

 条件

IS1

 条件

■绝对最大额定值
单位

V

W

°C
°C

°C/W

额定值

35

0.75

+125

-40 到 +125

20

符号

VIN

PD

Tj

Tstg

θj-c

参数

直流输入电压

许容损耗

结温

储存温度

热阻（结点到外壳）

 型号 SAI01 SAI02 SAI03 SAI06

 VO (V) 5.0 3.3 12.0 9.0

 IO (A) 0.5    0.4

■推荐工作条件

参数

直流输入电压范围

输出电流范围

工作结温范围

符号

VIN

IO

Tjop

单位

V

A

°C

    额定值

 SAI01 SAI02 SAI03 SAI06

 7 ～ 33 5.3 ～ 28 15 ～ 33 12 ～ 33

 0 ～ 0.5 0 ～ 0.4

    -30 ～ +125

SAI 系列

1-1-2 开关式稳压集成电路

表面贴装、他励降压开关式稳压集成电路

额定值

  SAI01   SAI02   SAI03   SAI06

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 4.80 5.00 5.20 3.17 3.30 3.43 11.40 12.00 12.60 8.55 9.00 9.45

  VIN=20V, IO=0.3A   VIN=15V, IO=0.3A   VIN=24V, IO=0.3A   VIN=21V,  IO=0.3A

  80   75   88   86

  VIN=20V, IO=0.3A   VIN=15V, IO=0.3A   VIN=24V, IO=0.3A   VIN=21V,  IO=0.3A

  60   60   60   60

  VIN=20V, IO=0.3A   VIN=15V, IO=0.3A   VIN=24V, IO=0.3A   VIN=21V,  IO=0.3A

  80 100  60 80  100 130  90 110

  VIN=10 到 30V，IO=0.3A  VIN=8 到 28V，IO=0.3A  VIN=18 到 30V，IO=0.3A  VIN=15 到 30V，IO=0.3A

  30 40  20 30  70 95  50 80

  VIN=20V，IO=0.1 到 0.4A  VIN=15V，IO=0.1 到 0.4A  VIN=24V，IO=0.1 到 0.4A  VIN=21V，IO=0.1 到 0.4A

  ±0.5   ±0.5   ±1.5   ±1.0 

  45   45   45   45

  f=100 到 120HZ   f=100 到 120HZ   f=100 到 120HZ   f=100 到 120HZ

 0.55   0.55   0.45   0.45

  VIN=10V   VIN=8V   VIN=18V   VIN=15V
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SAI 系列

■外形图 (PS4)

■方框图 ■典型接线图

（单位：mm）

■Ta-PD 特性

A

3VOS

4
.GND

2 SW

1VIN

最大 6.8

最大 4.0

最
大

 4
.7

2.
54

±
0.

25

4.
32

±
0.

2

8.0±0.5

3.6±0.2

1.4±0.2

3.0±0.2

9.8±0.3

0~0.15

6.3±0.2

1.0±0.3

0.
89

±
0.

15

0.
25

0.
75

+
0.

15
–0

.0
5

0.
3

+
0.

15
–0

.0
5

a b

SWOUT

VOS

VIN

4

GND

3

21

OSC

寄存

OCP

比较

复位

驱动

TSD

放大

VREF

VIN

C1

D1

L1

3.3V 5V : 200µH
9V 12V : 300µH

100µF
C2

330µF

VIN

SJPB-D4

GND

GND

SAI

SWOUT

VOS

1 2

3

4

+ +

VO

GND

(Sanken)

a. 型号

b. 批号

A 外壳温度测量点

引脚排列

1 VIN

2 SWOUT

3 VOS

4 GND

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 0.22g

效率同输入电压与输出电流相关。因此，请从效率图中查

出值，然后代入上述公式中的百分比。

VO ： 输出电压

IO ： 输出电流

ηχ ： 效率 (%)
VF ： 二极管 D1 正向电压

   SJPB-D4-0.3V

D1 的热设计必须单独考虑。

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
–30 0 25 50 75 100 125

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

环境温度 Ta (˚C)

• 玻璃环氧树脂板
  (95×69×1.2)
• 自然空气冷却

PD=VO•IO 
100

 –1 –VF•IO 1– 
VO

 ηχ    VIN
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■特性
 • 表面贴装封装 (SOP8)

 • 输出电流：0.6A

 • 高效率：75 到 80%

 • 只需 4 个分立元件

 • 内部对相位校正与内部执行的输出电压进行了调

整

 • 内置参考振荡器 (60kHz)

 • 内置过电流与过热保护电路

■电气特性 (Ta=25°C)

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

dB

A

参数

输出电压

效率

振荡频率

线调整率

负载调整率

输出电压的温度系数

纹波抑制比

过电流保护开始电流

符号

VO

 条件     

η

 条件     

f

 条件     

∆VOLINE

 条件     

∆VOLOAD 

 条件     

∆VO/∆Ta

RREJ

 条件     

IS1

 条件     

■绝对最大额定值
单位

V

W

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

35

1

-30 到 +125

-40 到 +125

22

100

符号

VIN

PD

Tj

Tstg

θj-L

θj-a

参数

直流输入电压

许容损耗

结温

储存温度

热阻（结点到引脚 7）

热阻（结点到环境温度）*1

■推荐工作条件

参数

直流输入电压范围

输出电流范围

工作结温范围

符号

VIN

IO

Tjop

单位

V

A

°C

   额定值

 SI-8033W SI-8050W

 5.3 到 28 7 到 33

0 到 0.6

-30 到 +125

*1： 40 × 40mm 的玻璃环氧树脂板（覆铜面积 4.3%）

表面贴装、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000W 系列

1-1-2 开关式稳压集成电路

■用途
 • 电信设备用电源

 • 板载本地电源

额定值

 SI-8033W SI-8050W

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 

 3.17 3.30 3.43 4.80 5.00 5.20

  VIN=15V, IO=0.3A   VIN=20V,  IO=0.3A

  75   80

  VIN=15V, IO=0.3A   VIN=20V,  IO=0.3A

  60   60

  VIN=15V, IO=0.3A   VIN=20V,  IO=0.3A

  60 80  80 100

  VIN=8 到 28V，IO=0.3A   VIN=10 到 30V，IO=0.3A

  20 30  30 40

  VIN=15V，IO=0.1 到 0.4A   VIN=20V，IO=0.1 到 0.4A

  ±0.5   ±0.5

  45   45

  f=100 到 120HZ   f=100 到 120HZ

 0.61   0.61 

  VIN=15V   VIN=20V
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SI-8000W 系列

■外形图 (SOP8)

■方框图

SWOUT

VOS

VIN

5~8

GND

4

31

OSC

寄存

OCP

比较

复位

驱动

TSD

放大

VREF

■典型接线图

VIN

C1

D1

L1

200µH

100µF
C2

330µF

VIN

SJPB-D4
(Sanken)

GND

GND

SI-8000W

SWOUT

VOS

1 3

4

5~8

+ +

VO

GND

（单位：mm）

■参考数据

覆铜面积与许容损耗 覆铜面积与热阻 θj-a

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

覆铜面积 (mm2)
(GND 端子)

10 100

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1000

Tj=100˚C   PC 板的面积 : 40 × 40mm

Ta=25˚C

Ta=50˚C

Ta=80˚C

覆铜面积 (mm2)
(GND 端子)

10 100

140

120

100

80

60

40
1000

PC 板的面积 : 40 × 40mm

热
阻

j-a
  (

˚C
/W

)
θ

引脚排列

1 VIN

2 N.C
3 SWOUT

4 VOS

5 GND
6 GND
7 GND
8 GND

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 0.1g

最大 0.995

0.10

1.27

0.4±0.1

0.4±0.1 0.15+0.1

5.1±0.4

1.27

8 7 6 5

1 2 3 4

4.
4±

0.
2

1.
5±

0.
1

1.
55

±
0.

15

0.
05

±
0.

05

6.
2±

0.
3

0~
10

˚

0.
5±

0.
1

–0.05

0.12 M
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■列表

■绝对最大额定值
单位

V

A

W
 

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

43

1.5

3
 

+125

-40 到 +125

3

33.3

符号

VIN

IO

PD 

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

输出电流

许容损耗* 

结温

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

 型号 SI-8033JD SI-8050JD SI-8090JD SI-8120JD

 VO (V) 3.3 5.0 9.0 12.0 

 IO (A) 1.5

■推荐工作条件

参数

直流输入电压范围

直流输出电流范围*

工作结温范围

工作温度范围*

符号

VIN1

VIN2

IO

Tjop

Top

条件

IO=0 到 1A

IO=0 到 1.5A

VIN≥VO+3V

额定值

 SI-8033JD SI-8050JD SI-8090JD SI-8120JD

 5.3 到 40 7 到 40 11 到 40 14 到 40

 6.3 到 40 8 到 40 12 到 40 15 到 40

0 到 1.5

-30 到 +125

-30 到 +125

■特性
 • 表面贴装封装 (TO263-5)

 • 输出电流：1.5A

 • 高效率：77 到 88%

 • 只需 4 个分立元件

 • 内部已对相位校正与输出电压进行调整

 • 集成电路的开关频率很高 (125 kHz)，因此可以

降低电感的规格。（与常规的 Sanken 器件比

较）

 • 内置折返过电流与过热保护电路

 • 提供输出开/关功能（输出关闭时的电路电流：

最大 200µA）

 • 通过 ON/OFF 引脚条件可以实现软启动

条件

安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%） 

 

安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）

*：受过热保护电路限制

单位

V

A

°C
°C

*：受 Ta–PD 特性限制  

*： 引脚 5 是 ON/OFF 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。

 此引脚还可用于打开/关闭输出。

 通过将此引脚的电压设置为 VSSL 或更低，可以停止输出。

 ON/OFF 引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动电路改变。

 同时使用软启动与“开/关”功能时，C3 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，

如果 C3 的电容很大，请将该电流限制在安全范围内，以保护三极管。

 ON/OFF 引脚会在集成电路中上拉到电源电压，因此禁止施加外部电压。

SI-8000JD SI-8000JD

ON/OFF5 ON/OFF5 ON/OFF

C3C3

5

VOUT. 开/关 软启动 软启动
+VOUT. 开/关  

SI-8000JD

■电气特性

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

A

V

µA

mA

µA

参数

输出电压

效率

振荡频率

线调整率

负载调整率

输出电压的温度系数

过电流保护开始电流

开/关*
 低电平电压

引脚
 低电压时的

 流出电流

静止时电路电流

符号

VO

 条件  

η

 条件         

f

 条件     

∆VOLINE

 条件     

∆VOLOAD

 条件     

∆VO/∆Ta

IS1

 条件

VSSL

ISSL

 条件     

Iq

 条件     

Iq（关）

 条件     

(Ta=25°C)

表面贴装、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000JD 系列

■用途
 • 电信设备用电源

 • 板载本地电源等。

1-1-2 开关式稳压集成电路

额定值

 SI-8033JD SI-8050JD SI-8090JD SI-8120JD

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 3.234 3.30 3.366 4.90 5.00 5.10 8.82 9.00 9.18 11.76 12.00 12.24

  VIN=15V, IO=0.5A   VIN=20V, IO=0.5A   VIN=21V, IO=0.5A   VIN=24V,  IO=0.5A

  77   82   86   88

  VIN=15V, IO=0.5A   VIN=20V, IO=0.5A   VIN=21V, IO=0.5A   VIN=24V,  IO=0.5A

  125   125   125   125

  VIN=15V, IO=0.5A   VIN=20V, IO=0.5A   VIN=21V, IO=0.5A   VIN=24V,  IO=0.5A

  25 80  40 100  50 120  60 130

  VIN=8 到 30V，IO=0.5A  VIN=10 到 30V，IO=0.5A  VIN=15 到 30V，IO=0.5A  VIN=18 到 30V，IO=0.5A

  10 30  10 40  10 40  10 40

  VIN=15V，IO=0.2 到 0.8A  VIN=20V，IO=0.2 到 0.8A  VIN=21V，IO=0.2 到 0.8A  VIN=24V，IO=0.2 到 0.8A

  ±0.5   ±0.5   ±1.0   ±1.0

 1.6   1.6   1.6   1.6

  VIN=15V   VIN=20V   VIN=21V   VIN=24V

   0.5   0.5   0.5   0.5

   100   100   100   100

VSSL=0V

  7   7   7   7

  VIN=15V, Io=0A   VIN=20V, Io=0A   VIN=21V, Io=0A   VIN=24V,  Io=0A

   200   200   200   200

  VIN=15V, VON/OFF=0.3V  VIN=20V, VON/OFF=0.3V  VIN=21V, VON/OFF=0.3V  VIN=24V,  VON/OFF=0.3V
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SI-8000JD 系列

■外形图 (TO263-5) （单位：mm）

引脚排列

1 VIN

2 SWOUT

3 GND
4 VOS

5 ON/OFF

树脂模封装型

不燃性：94V-0
产品重量：约 1.48g

(0
.4

0)

15
.3

0±
0.

3

(6
.8

)

9.
2±

0.
2

4.
9±

0.
2

2.
54

±0
.3

(4
.6

)

9.
2±

±
0.

2
1.

2±
0.

2
4.

9±
0.

2

(0
.7

5)
2.

0±
0.

1

(1
.7

5)

15
.3

±
0.

3

9.90±0.2

外壳温度测量点

(15˚)

(0.5)

2-R0.3

10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3˚) (3˚)

(3˚)

(3˚)
(3˚)

0~6˚

■方框图 ■典型接线图

4

3

GND

2VIN

ON/OFF

SW OUT1

5

PReg. OCP

复位

OSC

+
–
比较

误差放大

锁存与
驱动

TSD

开/关
软启动

VREF

+
–

VIN

C1

C3

Di

L1

C2

VIN

GNDON/OFF

GND

SI-8000JD

SW

VS

1 2

4

35

+ +

VOUT

GND

C1 : 50V/220µF
C2   :   25V/470µF
C3   :   10V/0.47µF（仅在使用软启动功能时）

L1   :   100µH
Di :   SJPB-H6  (Sanken)

■参考数据

玻璃环氧树脂板上的覆铜面积与

热阻（结点到环境温度）（典型值） 输出电流与许容损耗（典型）

55

50

45

40

35

30

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0 200

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

400 600 800 1000

覆铜面积 (mm2)

输出电流 IO (A)

VIN 8V
20V

30V

40V

热
阻
（
结
点
到
环
境
温
度
）

 
j-a

 (
°C

/W
 )

许
容
损
耗

 P
d 

(W
)

1200 1400 1600 1800

使用 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板时

θ

■Ta-PD 特性

效率同输入电压与输出电流相关。因此，请从效率图中查出值，然后代入上述公式中的百分比。

VO  ：  输出电压

VIN :  输入电压

IO : 输出电流

ηχ ： 效率 (%)

VF ： D1 正向电压

  0.4V(IO=2A)(SJPB-H6)

D1 的热设计必须单独考虑。

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
–25 0 25 50 75 100 125

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

环境温度 Ta (˚C)

覆铜面积 
40×40 mm
(   j-a : 33.3˚C/W)

20×40 mm
(   j-a : 37˚C/W)

20×20 mm
(   j-a :44˚C/W)

10×10 mm
(   j-a : 53˚C/W)

θ

θ

θ

θ

PD=VO•IO 
100

 –1 –VF•IO 1– 
VO

 ηχ    VIN
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表面贴装、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000TM 系列

1-1-2 开关式稳压集成电路

■绝对最大额定值
单位

V

W

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

43

1.06

1.65

-30 到 +150

-40 到 +150

6

95

符号

VIN

PD1

PD2

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

许容损耗

结温*

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

■特性
 • 小型表面贴装封装 (TO252-5)

 • 输出电流：1.5 A

 • 高效率：典型 81%  （在 Vo = 5 V 时）

 • 只需 4 个分立元件

 • 内置参考振荡器 (300 kHz)

 • 内置下降型过电流与过热保护电路

 • 提供输出开/关功能（输出关闭时的电路电流：

最大 200 µA）

 • 通过 ON/OFF 引脚条件可以实现软启动

条件

安装在 900 mm2 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 4.3%）

安装在 900 mm2 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 50%）

安装在 900 mm2 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 4.3%）

*: 此产品具有内置热保护电路，当结温上升到超过 130°C 时，该电路便会动作。
 建议将工作期间的结温设计为低于 125°C。

■用途
 • 板载本地电源

 • 视听设备

 • 办公自动化设备

■推荐工作条件

参数

输入电压范围

输出电压

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

VO

IO

Tjop

Top

额定值

 SI-8008TM

 VO+3*1 到 40

0.8 到 24

0 到 1.5

-20 到 +125

-20 到 +125

单位

V

V

A

°C
°C

*1：输入电压范围的最小值是 4.5 V 或 VO + 3 V 选其中大的值

■电气特性 (Ta=25°C)

参数 符号 单位

额定值

SI-8008TM
最小

0.784

1.6

典型

0.800

VIN=15V, Io=0.1A

最大

0.816

80

参考电压

效率

振荡频率

线调整率

负载调整率

过电流保护开始电流

VADJ

∆VOLOAD

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

±0.1
VIN=15V, Io=0.1A, Tc=0 到 100˚C

81
VIN=15V, Io=0.5A

∆VADJ/∆T

η

10
VSSL=0V

0.5
40

10
VIN=15V, Io=0.2 到 1.5A

40

300
VIN=15V, Io=0.5A

fo

60
VIN=10 to 30V, Io=0.5A 

∆VOLINE

6
VIN=15V, Io=0A

VIN=15V

Iq

200
VIN=15V, VSS=0V

400Iq (OFF)

VSSL

ISSL

IS

V

mV/˚C

%

kHz

mV

mV

A

V

µA

mA

µA

ON/OFF 引脚*

非动作时电路电流

低电平电压

低电压时的

流出电流

参考电压的温度系数

*： 引脚 5 是 SS 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。此引脚还可用于

打开/关闭输出。

 通过将引脚的电压设置为 VSSL 以下时，可以停止输出。SS 引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动

电路改变。同时使用软启动与“开/关”功能时，C3 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，

如果 C3 的电容很大，请将该电流限制在安全范围内，以保护三极管。SS 引脚会在集成电路中上拉到

电源电压，因此禁止施加外部电压。如果未使用此引脚，请保持其开路。

SI-8000TM SI-8000TM

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VO. 开/关 软启动 软启动
+VO. 开/关 

SI-8000TM
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SI-8000TM 系列

■外形图 (TO252-5) （单位：mm）

■方框图 ■典型接线图

C1 : 220µF
C2 : 470µF
C3 : 1µF（仅在使用软启动功能时）

L1 : 47µF

Di : SJPB-H6  (Sanken)

6.60±0.20

5.34±0.20

0.50±0.10

2.30±0.20

0.50±0.10

(1.00)

最大 0.70

1 2 3 4 5

典型 1.27 典型 1.27

底板
           0.00 to 0.127

1.
10

±
0.

20

6.
10

±
0.

20
2.

70
±

0.
20

9.
90

±
0.

30

(0
.8

9)

(5
˚)

(5
˚)

0 to 8˚

6.60±0.20

5.34±0.20

(5.04)

R0
.2

5

(1.50)

(4
.4

1)

2.
70

±
0.

20

9.
90

±
0.

30

0.50±0.10

2.30±0.20

1.
52

4+
0.

25
4

–0
.1

27

(5
˚)

0.1

4

3

GND

2VIN

SS

SW

ADJ

1

5

PReg. 过电流保护

复位

OSC

+
–

 比较

误差放大

 锁存与
驱动

过热保护

开/关
软启动

 参考电压

+
–

SI-8008TM
IN

C1

220µF

C3

Di

L47µH

R1

R2
C2

470µF

VIN

GNDSS

GND

SI-8000TM

SW

IADJ

ADJ

1 2

4

35

+
+

VO

GND

引脚排列

1 VIN

2 SW
3 GND
4 ADJ
5 SS

树脂模封装型

不燃性：UL规格 94V-0
产品重量：约 0.33 g
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■特性
 • 表面贴装封装 (TO263-5)

 • 输出电流：3.0A

 • 高效率：典型 79%  (SI-8033SD)，84% 典型  
(SI-8050SD)

 • 只需 4 个外置分立元件

 • 内部调整的相位校正与输出电压

 • 内置参考振荡器 (60kHz)

 • 内置过电流与过热保护电路

 • 提供输出开/关功能

 • 通过 S.S 引脚可以实现软启动

■列表

■最大额定值
单位

V

W 

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

43*1

3
 

+125

-40 到 +125

3

33.3

符号

VIN

PD 

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

许容损耗*2 

结温

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

 型号 SI-8033SD SI-8050SD 

 VO (V) 3.3 5.0 

 IO (A) 3  

条件

  安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时 
（覆铜面积：100%）

 

  安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时 
 （覆铜面积：100%）

*1：SI-8033SD 为 35V
*2：受过热保护电路限制。

■电气特性

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

A

V

µA

参数

输出电压

效率

振荡频率

线调整率

负载调整率

输出电压的温度系数

过电流保护

开始电流

软启动 
低电平电压

引脚*
 低电压时的 

 流出电流

符号

VO

条件

η

条件

f

条件

∆VOLINE

条件

∆VOLOAD

条件

∆VO/∆Ta

IS1

条件

VSSL

ISSL

条件

(Ta=25°C)

参数

直流输入电压范围

输出电流范围*

工作结温范围

工作温度范围*

符号

VIN1

IO

Tjop

Top

额定值

 SI-8033SD  SI-8050SD 

 5.5 到 28  7 到 40 

0 到 3.0

-30 到 +125

-30 到 +125

单位

V

A

°C
°C

*：受 Ta-PD 特性限制。

■推荐工作条件

 *  引脚 5 是软启动引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。

 此引脚还可用于打开/关闭输出。

 通过将此引脚的电压设置为 VSSL 或更低，可以停止输出。

 软启动引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动电路改变。

 同时使用软启动与“开/关”功能时，C3 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，如果 
C3 的电容很大，请将该电流限制在安全范围内，以保护三极管。

 ON/OFF 引脚会在集成电路中上拉到电源电压，因此禁止施加外部电压。

 如果未使用此引脚，请保持其开路。

额定值

 SI-8033SD SI-8050SD 

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 

 3.17 3.3 3.43 4.8 5.0 5.2

  VIN=15V, IO=1A   VIN=20V, IO=1A 

  79   84 

  VIN=15V, IO=1A   VIN=20V,  IO=1A

  60   60 

  VIN=15V, IO=1A   VIN=20V,  IO=1A

  25 80  40 100

  VIN=8 到 28V，IO=1A   VIN=10 到 30V，IO=1A

  10 30  10 40

  VIN=15V，IO=0.5 到 1.5A   VIN=20V，IO=0.5 到 1.5A

  ±0.5   ±0.5 

 3.1   3.1   

  VIN=15V   VIN=20V

  0.2   0.2 

 20 30 40 20 30 40

VSSL=0.2V

表面贴装、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000SD 系列

■用途
 • 电信设备用电源

 • 板载本地电源

SI-8000SD SI-8000SD

ON/OFF5 ON/OFF5 ON/OFF

C3C3

5

VOUT. 开/关 软启动 软启动
+VOUT. 开/关  

SI-8000SD

1-1-2 开关式稳压集成电路
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SI-8000SD 系列

■外形图 (TO263-5) （单位：mm）

引脚排列

1 VIN

2 SWOUT

3 GND
4 VOS

5 S.S

塑料模封装型

不燃性：94V-0
产品重量：约 1.48g

(0
.4

0)

15
.3

0±
0.

3

(6
.8

)

9.
2±

0.
2

4.
9±

0.
2

2.
54

±0
.3

(4
.6

)

9.
2±

±
0.

2
1.

2±
0.

2
4.

9±
0.

2

(0
.7

5)
2.

0±
0.

1

(1
.7

5)

15
.3

±
0.

3

9.90±0.2

外壳温度测量点

(15˚)

(0.5)

2-R0.3

10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3˚) (3˚)

(3˚)

(3˚)
(3˚)

0~6˚

■方框图

4

35

GNDS.S

2VIN SWOUT

VOS

1

复位 锁存与驱动器

过热保护

振荡器

比较器

误差
放大器

内部电源 过电流保护

参考电压

■参考数据

 玻璃环氧树脂板上的覆铜面积与

 热阻（结点到环境温度）（典型值）

55

50

45

40

35

30
0 200 400 600 800 1000

覆铜面积 (mm2)

热
阻

（
结

点
到

环
境

温
度

）
  j

-a
 (

˚C
/W

)

1200 1400 1600 1800

使用 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板时

θ

■典型接线图

VIN

C1

C3

D1

L1

C2

VIN

GNDS.S

GND

SI-8000SD

SWOUT

VOS

1 2

4

35

+ +

VOUT

GND

二极管 D1

• 务必使用“肖特基势垒二极管”充当 D1。

 如果使用其它二极管（如快速恢复二极管），恢复电压或“打开”电压产生的反向电压可能会将集成电路损坏。

电感 L1

• 如果电感的绕组电阻太高，效率可能会降到额定值以下。

• 过电流保护开始电流大约是 3.5A，因此，请注意由于负载过大或负载短路而引起的磁饱和所导致的电感散热问题。

电容器 C1、C2 与 C3

• 由于有很大的纹波电流流过 C1 与 C2，因此请使用针对开关式电源用途的高频低阻抗电容器。

 尤其是在 C2 的阻抗很高时，开关波形在低温时可能会变得异常。

 对于 C2，请勿使用等效串联电阻 (ESR) 极低的电容器（如 OS 电容器或钽电容器），否则可能会引起异常的振荡。

• C3 是用于软启动的电容器。如果未使用软启动功能，请保持引脚 5 开路。

 此引脚使用集成电路内部的上拉电阻器进行上拉。

为了创造最适宜的工作条件，请尽可能紧凑地布置元件。

C1 : 50V/1000µF
C2 : 50V/1000µF
C3 : 0.01µF
  （仅在使用软启动功能时）

L1 : 150µH
D1 : SPB-G56  (Sanken)
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■特性
 • 表面贴装 16pin 封装

 • 输出电流：3.0A

 • 高效率：91%（在 VIN = 10V、lO = 1A、VO = 5V 
时）

 • 集成电路的开关频率很高 (125 kHz)，因此可以
降低电感的规格。（与常规的 Sanken 器件比
较）

 • 由于输出电压可变类型的参考电压 (Vref) 低至 
1V，因此其输出电压可以在 1V 到 14V 之间变
化。

 • 宽输入电压范围（8 到 50V）

 • 提供输出开/关功能

 • 内置过电流与过热保护电路

■绝对最大额定值
单位

V

W

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

53

2.4

+125

-40 到 +125

18

50

符号

VIN

PD*1, *2

Tj

Tstg

θj-c*2

θj-a*2

参数

直流输入电压

许容损耗

结温

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

(Ta=25°C)

参数

直流输入电压范围

输出电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

VO

IO

Tjop

Top

额定值

SPI-8010A

（8 或 Vo+3）*1 到 50

1 到 14

0.02 到 3.0

-30 到 +125

-30 到 +125

*1：输入电压范围的最小值是 8V 与 VO+3V 中的较高者。

■推荐工作条件

*1： 由于过热保护而有所限制。

*2： 安装在 700cm2 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 30.8cm2）。

■电气特性

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

A

mA

µA

V

µA

参数

参考电压  

效率

振荡频率

线调整率

负载调整率

输出电压的

参考电压

过电流保护  

开始电流

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

CE/SS 
低电平电压

端子
 低电压时的

 流出电流

符号

VADJ

条件

Eff

条件         

FOSC

条件     

∆VOLINE

条件     

∆VOLOAD

条件     

∆VADJ/∆Ta

IS

条件

Iq

条件

Iq(off)

条件

VSSL

ISSL

条件

(Ta=25°C)

 * 引脚 4 是 CE/SS 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。此

引脚还可用于打开/关闭输出。通过将此引脚的电压设置为 VSSL 或更低，可以停止输出。

CE/SS 引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动电路改变。同时使用软启动与“开/关”功

能时，C4 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，如果 C3 的电容很大，请将该电

流限制在安全范围内，以保护三极管。

 CE/SS 引脚会在集成电路中上拉到电源电压，因此禁止施加外部电压。

额定值

SPI-8010A（可变类型）

 最小 典型 最大

 0.97 1.00 1.03

  VIN=12V, IO=1A 

  86

  VIN=20V,  IO=1A,  VO=5V

  250

  VIN=12V,  IO=1A

  20 40

  VIN=10 到 30V，IO=1A

  10 30

  VIN=12V，IO=0.1 到 1.5A

±0.5

 3.1  

  VIN=12V

  7

  VIN=12V,  IO=0A

   400

  VIN=12V,  VON/OFF=0.3V

   0.5

   50

  VSSL=0V

表面贴装、他励降压开关式稳压集成电路SPI-8000A 系列

■用途
 • 板载本地电源

 • 办公自动化设备

 • 用于确保开关式电源次级侧输出电压的稳定

SPI-8000A SPI-8000A

CE/SS4 CE/SS4 CE/SS

C4C4

4

VO. 开/关 软启动 软启动
+VO. 开/关  

SPI-8000A

1-1-2 开关式稳压集成电路
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SPI-8000A 系列

■外形图 (HSOP16) （单位：mm）

■方框图

a

1 8

10.5±0.2

16 9

b

c

8010A

SK

16 9

(11)

12.2±0.2

1.27±0.25 0.4+0.15/-0.05

0.25+0.15/-0.05

（栅极余量:不包含在尺寸中）

1 8

S S0.10

最
大

 2
.7

5

2.
5±

0.
2

2.
0+

0.
2/

-0
.0

8

10
.5

±
0.

3

(2
)

(4
.5

) 7.
5±

0.
2

1+0.1/-0.05

（散热器厚度）

CE/SS

UVLO OCPP.REG

OSC PWM
逻辑

CE/SS

TSD

Reg

Comp

GND

1V

引导寄存

驱动

BS

SWOUT

VREF

VIN

+

-

+
-

比较

SPI-8010A

引脚排列

1.AGND
2.N.C
3.DGND
4.CE/SS
5.Reg
6.N.C
7. SWOUT

8.N.C
9.N.C
10.N.C
11. VIN

12.B.S
13.N.C
14. Comp

15.VREF

16.N.C

产品重量：约 0.86g
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■Ta-PD 特性

■典型接线图

SPI-8010A

C1:  220µF/63V
C2:  470µF/25V
C3:  0.1µF
C4:  1000pF
C5:  0.1µF
C6:  0.047µF
C7:  0.1µF
C8:  0.1µF
C9:  6800pF
R1: 47Ω
L1:  47µH
D1:  SPB-G56S
(Sanken)

二极管 D1

• 务必使用肖特基势垒二极管充当 D1。如果使用其它二极管（如快速恢复二极管），恢复电压或“打开”电压产生的反向电压可能会将集成电路损坏。

电感 L1

• 如果电感的绕组电阻太高，效率可能会降到额定值以下。

• 过电流保护开始电流大约是 4.5A，因此，请注意由于负载过大或负载短路而引起的磁饱和所导致的电感散热问题。

电容器 C1、C2 
• 由于有很大的纹波电流流过 C1 与 C2，因此请使用针对开关式电源用途的高频低阻抗电容器。尤其是在 C2 的阻抗很高时，开关波形在低温时可能会变得异

常。对于 C2，请勿使用等效串联电阻 (ESR) 极低的电容器（如 OS 电容器或钽电容器），否则可能会引起异常振荡。

电阻器 R2、R3

• R2 与 R3 是设置输出电压的电阻器。设置它们的值，使 IREF 变为大约 2mA。使用以下公式计算 R2 与 R3 的值：

为了创造最适宜的工作条件，请尽可能紧凑地布置元件。

Reg

CE/SS

5 3

4

VIN SWOUT

VREF

VIN

GND

V0

GND

11

C5

Comp

14

12

C6

C9

C3

D1

L1

R2

R3 IREF

AGND DGND

B.S

SPI-8010A

1
15

7

R1

C4

C1 C7
+

C2 C8
+

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0
–30 0 25 50 75 100 125

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

环境温度 Ta (˚C)

j-a:62.5˚C/W(0.84cm2)

j-a:47.6˚C/W(8.64cm2)

j-a:41.7˚C/W(30.8cm2)θ

θ

θ

1-1-2 开关式稳压集成电路

R2=
 (VOUT–VREF) 

=
  (VOUT–1) 

(Ω),  R3 =
 VREF 

=
 1 

500(Ω)
 IREF  2×10–3   IREF  2×10–3

=..

备注 1： 效率同输入电压与输出电流相关。因此，请从效率图中查出

值，然后代入上述公式中的百分比。

备注 2： D1 的热设计必须单独考虑。

VO  ：  输出电压

VIN :  输入电压

IO : 输出电流

ηχ ： 效率 (%)

VF ： 二极管 D1 正向电压

  SPB-G56S···0.4V(IO=2A)

PD=VO•IO 
100

 –1 –VF•IO 1– 
VO

 ηχ    VIN
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参数

参考电压  
  
参考电压的温度系数  
  
效率  
  
振荡频率  
  
线路调整率  
  
负载调整率  
  
过电流保护时输出电流  
  
  
非动作时电路电流  
  
  
SS 引脚 低电压时的流出电流 
  
 高电平电压

  
EN 引脚 低电平电压 
   
 低电压时流入电流

 
误差放大器电压增益   
误差放大器变压器电导  
电流检测放大器阻抗  
最大“打开”比率  
最短“打开”时间  

■特性
 • 小型表面贴装封装（HSOP8）

 • 引入电流模式控制方法

 • 输出电流：3.5 A

 • 高效率：90%（Vo = 5 V）

 • 内置参考振荡器（500 kHz）

 • 内置下降型过电流与过热保护电路

 • 内置软启动电路

 • 内置开/关功能（高电平有效）

 • “关闭”期间电流消耗低

■用途
 • DVD 录像机、FPD-TV

 • 板载本地电源

 • 办公自动化设备

单位

V
W
℃

℃

℃/W
℃/W

符号

VIN

PD

Tj
Tstg
θj-c
θj-a

参数

输入电压 
耗散功率*1 

结温*2 

储存温度 
热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

■最大额定值

条件

 
安装在 30 × 30 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 25 × 25 mm）。

 
 
 
安装在 30 × 30 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 25 × 25 mm）。

■建议工作条件

*1：输入电压范围的最小值是 4.75 V 或 Vo +1 V，以更高者为准。

参数

输入电压范围

输出电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

Vo
Io

Tjop
Top

单位

V
V
A
℃

℃

额定值

SI-8005Q
Vo+1*1  到  28

0.5 到 24
0  到 3.5

–30 到 ＋125
–30 到 ＋85

*1：受过热保护电路限制。

*2：请注意，过热保护的检测温度约为 140℃。

额定值

30
1.35

–30 到 ＋150
–40 到 ＋150

40
74

　

符号

 VADJ

 　　 条件

 ΔVADJ/ΔT
 　　 条件

 η

  条件

 fo
  条件

 ΔVOLINE

  条件

 ΔVOLOAD

  条件

 IS
  条件

 Iq
  条件

Iq(OFF)

  条件

 ISSL

  条件

 Vc/EN

  条件

 Vc/EL

  条件

 IC/EH

  条件

 AEA
 GEA
 1/GCS
 DMAX
 DMIN

■电气特性

单位

V
 

mV/℃
 

%
 

kHz
 

mV

mV
 

A

mA

μA

μA
 

V

V

μA

V/V
μA/V
V/A
%

nsec.

（在 Ta = 25℃ 且 Vo = 5 V 时 R1 = 4.2 kΩ、R2 = 0.8 kΩ）

＊：引脚 8 是 SS 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。SS 引

脚会在集成电路中上拉到电源电压，因此禁止施加外部电压。 

条件

额定值

SI-8005Q   
 最小 典型 最大

 0.485 0.500 0.515
  VIN＝12V, Io＝1A
  0.05
  VIN＝12V, Io＝1A, Ta＝-40 到 ＋85℃
  90
  VIN＝12V, Io＝1A
 450 500 550
  VIN＝16V, Io＝1A 
  30 60
  VIN＝8 到 28V, Io＝1A 
  30 60
  VIN＝12V, Io＝0.1 到 3.5A  
 3.6  6.0
  VIN＝12V
  18
  VIN＝12V, Io＝0A, VEN＝open
   20
  VIN＝12V, Io＝0A, VEN＝0V
  5
  VIN＝16V, VSSL＝0V 
 2.8
  VIN＝12V
   2.2
  VIN＝12V
  5
  VEN＝0V
  1000
  800
  0.35
  92
  100

SI-8008Q

SS8

C8

软启动

1-1-2 开关式稳压集成电路

表面贴装型、电流模式控制降压型开关式稳压集成电路SI-8000Q 系列
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■外形图（HSOP8） （单位：mm）

■方框图

■典型接线图

4.
40

1.
50

0.695 TYP

5.20

A

A 放大视图

1.27

0.40

2.90

(0
.5

2)

(0
.2

7)

2.
20

2.
70

0.
30

0.30 (0.55)

0.4

0.
05

±
0.

05
0.

15

0.
08

±
0.

08

引脚1标记

6.
20

引脚排列

1 BS

2 IN

3 SW

4 GND

5 FB

6 COMP

7 EN

8 SS

树脂模封装型

可燃性：UL94V-0

产品重量：约0.1g

OSC

P.REG

VREF
0.5V

5v_ldo

ON
OFF

7
EN

6
COMP

4
GND

8
SS

1
BS

3
SW

5
FB

2
IN

UVLO

OVP
TSD

Amp
0.5V

5v_ldo

DrivePWM
LOGIC

Boot
REG

Current
Sense

OCP

Amp

GND

C1

C5

8

7

6
C3

D1
R2

GND

C2

IADJ

R1

L1 VO
C4

R3C6
OPEN

2
IN

EN

SS
COMP GND

4

FB

SI-8000Q

SW
BS
1

3

5

VIN

VFB

C1:10μF/50V
　(murata:GRM55DB31H106KA87)
C2:22μF/16V
　(murata:GRM32ER71A226KE20)
C3:560pF
　(murata:GRM18型)
C4:10nF
　(murata: GRM18型)
C5:10nF
　(murata: GRM18型)
L1:10μH
D1: SPB-G56S  (Sanken)
 SJPB-L4  (Sanken)
R1:46kΩ（在 Vo = 5 V 时）

R2:5.1kΩ    
R3:24kΩ    
   

SI-8000Q 系列
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■特性
 • 输出电流：3.5 A

 • 高效率：83%（Vo = 5 V、VIN = 15 V、Io = 2 A）

 • 只需 6 个分立元件

 • 内置参考振荡器（300 kHz）

 • 内置下降型过电流与过热保护电路

 • 内置软启动电路（提供输出开/关功能）

  - SI-8001FDE

 • 内置开/关功能（低电平有效）

  - SI-8001FDL

 • “关闭”期间电流消耗低

  - SI-8001FDL

■用途
 • DVD 录像机、FPD-TV

 • 办公自动化设备，如打印机

 • 板载本地电源

■列表

■最大额定值

单位

V
V
W
℃

℃

℃/W
℃/W

额定值

 SI-8001FDE SI-8001FDL
  43
 –  VIN

  3
+150

–40 到 ＋150
3*1

33.3*1

符号

VIN

Vc

PD

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

 型号 SI-8001FDE  SI-8001FDL
 VO（V）  可变（0.8 到 24）  
 IO（A）  3.5
 封装  TO263-5 
 功能 软启动  开/关

条件

安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）

安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）

安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）

＊1: 受过热保护电路限制。

＊ :本产品具有内置过热保护电路，它会在结温超过 130℃ 时激活。

集成电路工作期间的结温建议设计为低于 125℃。  
   

参数

输入电压范围

输出电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

VO

IO
Tjop

Top

 额定值

 　SI-8001FDE SI-8050FDL 
Vo+3*1 到 40

0.8 到 24
0 到 3.5

–30 到 ＋100
–30 到 ＋85

单位

V
V
A
℃

℃

＊1：输入电压范围的最小值是 4.5 V 或 Vo + 3 V，以更高者为准。   

■建议工作条件

■电气特性

单位

V

mV/℃

%

kHz
 

mV
 

mV

A

V

μA

V
V

μA

mA

μA

参数

参考电压

 
参考电压的温度系数 
 
效率 
 
振荡频率 
 
线路调整率 
 
负载调整率 
 
过电流保护时输出电流 
 
 低电平电压

SS 引脚*1 低电压时的

 流出电流

 开/关控制电压（输出开）

ON/OFF 开/关控制电压（输出关）

引脚*2  
 

开/关控制电流（输出开）

非动作时电路电流

  
 

符号

VADJ

       条件 
ΔVADJ/ΔT
       条件   

η

       条件  
fO

       条件  
ΔVOLINE

       条件  
ΔVOLOAD

       条件

IS
       条件

VSSL

ISSL

       条件

Vc, IH
Vc, IL
Ic, IH

       条件

Iq
　条件

Iq(OFF)
       条件

（在 Ta = 25℃ 且 Vo = 5 V 时 R1 = 4.2 kΩ、R2 = 0.8 kΩ）

*1 : 引脚 5 是 SS 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。

此引脚还可用于打开/关闭输出。通过将此引脚的电压设置为 VSSL 以下，可以停止输

出。SS 引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动电路改变。同时使用软启动与“开

/关”功能时，C3 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，如果 C3 的电容很

大，请将该电流限制在安全范围内，以保护三极管。SS 引脚会在集成电路中上拉（典

型值为 3.7 V）到电源电压，因此禁止施加外部电压。如果未使用此引脚，请保持其开

路。    

*2: 输出控制端子 VC 开路时，输出会开启。每个输入电平都与 LS-TTL 等效。因此，器件

可以直接由 LS-TTL 驱动。

额定值                                                                                                                                                                             
 SI-8001FDE SI-8001FDL 
 最小 典型 最大 最小 典型 最大 

 0.784 0.800 0.816 0.784 0.800 0.816 
  VIN＝15V, Io＝0.2A   VIN＝15V, Io＝0.2A
  ±0.1   ±0.1  
  VIN＝15V, Io＝0.2A, Tc＝0 到 100℃   VIN＝15V, Io＝0.2A, Tc＝0 到 100℃
  83   83  
  VIN＝15V, Io＝2A   VIN＝15V, Io＝2A
 270 300 330 270 300 330 
  VIN＝15V, Io＝2A   VIN＝15V, Io＝2A
   80   80 
  VIN＝10 到 30V, Io＝2A   VIN＝10 到 30V, Io＝2A
   50   50
  VIN＝15V, Io＝0.2 到 3.5A   VIN＝15V, Io＝0.2 到 3.5A
 3.6   3.6
  VIN＝15V   VIN＝15V
   0.5 – – – 
  6 30 – – – 
  VIN＝15V, VSS＝0V  – – – 
 – – –   0.8 
 – – – 2.0    
 – – –  6 100 
  –   Vc＝2V 
  6   6  
  VIN＝15V, Io＝0A   VIN＝15V, Io＝0A
  200 600  30 200 
  VIN＝15V, Vss＝0V   VIN＝15V, Vc＝2V

SI-8001FDE SI-8001FDE

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VO.开/关 软启动 软启动
+VO.开/关

SI-8001FDE

1-1-2 开关式稳压集成电路

表面贴装、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000FD 系列

参数

输入电压

开/关控制电压 
耗散功率*1 

结温*2 

储存温度 
热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）
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■外形尺寸（TO263-5） （单位：mm）

引脚排列

1 IN

2 SW

3 GND（与产品后壳共用）

4 VADJ

5 SS 或 Vc

树脂模封装型

可燃性：94V-0

产品重量：约1.48g

(0
.4

0)

15
.3

0±
0.

3

(6
.8

)

9.
2±

0.
2

4.
9±

0.
2

2.
54

±0
.3

(4
.6

)

9.
2±

±
0.

2
1.

2±
0.

2
4.

9±
0.

2

(0
.7

5)
2.

0±
0.

1

(1
.7

5)

15
.3

±
0.

3

9.9±0.2

外壳温度测量点

(15 )

(0.5)

2-R0.3

10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3 ) (3 )

(3 )

(3 )
(3 )

0~6 

■方框图

4

3

GND

2IN

SS

SW

VADJ

1

5

PReg. 过电流保护

复位

OSP

+
–

比较

误差放大

锁存与
驱动

过热保护

ON/OFF
软启动

–
+
+

参考电压

 SI-8001FDE SI-8001FDL 

4

3

GND

2VIN

VC

SW

ADJ

1

5

PReg. 过电流保护

复位

OSP

+
–

比较

误差放大

锁存与
驱动

过热保护

ON/OFF

参考电压

+
–

■典型接线图

C1 : 470μF
C2 : 680μF
C3 : 0.1μF（仅当使用软启动功能时）

L1 : 47μH
Di : SPB-G56S（Sanken）

IN

C1

C3

Di

L1

R1

R2 C2

VIN

GNDSS

GND

SI-8000FDE

SW

IADJ

ADJ

1 2

4

35

+
+

VOUT

GND

C1 : 470μF
C2 : 680μF
L1 : 47μH
Di : SPB-G56S（Sanken）

IN

C1

Di

L1

R1

R2 C2

VIN

GNDVc

GND

SI-8001FDL

SW

IADJ

ADJ

1 2

4

35

+
+

VOUT

GND

SI-8000FD 系列
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参数

参考电压  
  
参考电压的温度系数  
  
效率  
  
振荡频率  
  
线路调整率  
  
负载调整率  
  
过电流保护时输出电流  
  
 低电平电压

 
SS 引脚 低电压时的流出电流 
  

非动作时电路电流

■特性
 • 表面贴装封装（TO263-5）

 • 输出电流：5.5 A

 • 高效率：83%（典型值，在 Vo = 5 V 时）

 • 只需 5 个分立元件（SI-8008HD）

 • 内置参考振荡器（150 kHz）

 • 内置下降型过电流与过热保护电路

 • 内置软启动电路（提供输出开/关功能）

 • 关闭期间电流消耗低

■用途
 • DVD 录像机、FPD-TV

 • 板载本地电源

 • 办公自动化设备

■最大额定值

■建议工作条件

*1: 输入电压范围的最小值是 4.5 V 或 Vo + 3 V，以更高者为准。     

参数

输入电压范围

输出电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

VO

IO
Tjop

Top

单位

V
V
A
℃

℃

额定值

SI-8008HD
Vo＋3*1 到 40

0.8 到 24
0 到 5.5

–30 到 ＋100
–30 到 ＋85

　

符号

 VADJ

 　　 条件

 （ΔVADJ/ΔT）
 　　 条件

 η

  条件

 fo
  条件

 ΔVOLINE

  条件

 ΔVOLOAD

  条件

 IS
  条件

 VSSL

 ISSL

  条件

 Iq
  条件

 Iq（OFF）

  条件

■电气特性

单位

V
 

mV/℃

%

kHz

mV

mV

A

V

 μA

mA

μA

（在 Ta = 25℃ 且 Vo = 5 V 时 R1 = 4.2 kΩ、R2 = 0.8 kΩ）

*1 : 引脚 5 是 SS 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。

此引脚还可用于打开/关闭输出。    

  通过将引脚的电压设置为 VSSL 以下，可以停止输出。SS 引脚电压可以由三极管的

开路集电极驱动电路改变。同时使用软启动与“开/关”功能时，C3 的放电电流会流

入“开/关”控制三极管。因此，如果 C3 的电容很大，请将该电流限制在安全范围

内，以保护三极管。SS 引脚会在集成电路中上拉（典型值为 3.7 V）到电源电压，因

此禁止施加外部电压。如果未使用此引脚，请保持其开路。

*1: 受过热保护电路限制。   
*2: 本产品具有内置过热保护电路，它会在结温超过 130℃ 时激活。集成电路工作期间的结温建议设计为低于 125℃。

单位

V
W
℃

℃

℃/W
℃/W

额定值

43
3

＋150
–40 到 ＋150

3
33.3

符号

VIN

PD

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

输入电压

耗散功率*1

结温*2

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

条件

 
安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）

安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）

安装在 40 × 40 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 100%）

条件

VIN≧Vo+3V

额定值

SI-8008HD    
 最小 典型 最大

 0.784 0.800 0.816 
  VIN＝15V, Io＝1A
  ±0.1  
  VIN＝15V, Io＝1A, Tc＝0 到 100℃
  83  
  VIN＝15V, Io＝3A
  150  
  VIN＝15V, Io＝3A
  60 80 
  VIN＝10 到 30V, Io＝3A
  20 50 
  VIN＝15V, Io＝0.2 到 5.5A
 5.6 6.5 7.5 
  VIN＝15V
   0.5
  10 30 
  VSSL＝0V
  6  
  VIN＝15V, Io＝0A  
  200 400 
  VIN＝15V, VSS＝0V

SI-8008HD SI-8008HD

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VO.开/关 软启动 软启动
+VO.开/关

SI-8008HD

1-1-2 开关式稳压集成电路

表面贴装、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000HD 系列
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■方框图

■典型接线图 ■参考数据

C1 : 1500μF
C2 : 1000μF
C3 : 1μF（仅当使用软启动功能时）

C4 : 4.7μF（建议使用 GMR32ER71H475KA88L（Murata 
  Manufacturing）） 
L1 : 100μH
Di : FMB-G16L（Sanken）

IN

C1 C4

C3

Di

L1

R1

R2 C2

VIN

GNDSS

GND

SI-8008HD

SW

ADJ

1 2

4

35

+
+

VOUT

GND

■外形图 （単位：mm）

引脚排列

1 IN

2 SWOUT

3 GND

4 ADJ

5 SS

树脂模封装型

可燃性：94V-0

产品重量：约1.48g
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2
1.
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2
4.
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0.

2

(0
.7

5)
2.

0±
0.

1

(1
.7

5)

15
.3

±
0.

3

9.90±0.2

外壳温度测量点

(15 )

(0.5)

2-R0.3

10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3 ) (3 )

(3 )

(3 )
(3 )

0~6 

4

3

GND

2IN

SS

SW

ADJ

1

5

+
–

–
+
+

SI-8008HD

PReg. 过电流保护

复位

OSP

比较

误差放大

锁存与
驱动

过热保护

ON/OFF
软启动

参考电压

对于 SI-8000HD 系列，该封闭的可接受损耗是 3 W，因此可能

无法提供某些范围，具体取决于输入电压与输出电流的关系。
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使用 40×40mm 的玻璃环氧树脂板时

SI-8000HD 系列
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■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220）

 • 高效率：80%

 • 只需 4 个分立元件

 • 内部已对相位校正与输出电压进行调整

 • 内置参考振荡器 (60kHz)

 • 内置过电流与过热保护电路

■用途
 • 电信设备用电源

• 板载本地电源

■列表
 型号  SI-8050E

 VO (V)  5.0

 IO (A)  0.6

■电气特性

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

A

参数

输出电压

效率

振荡频率

线调整率

负载调整率

输出电压的温度系数

过电流保护开始   
电流

符号

VO

 条件

η

 条件     

f

 条件

∆VOLINE

 条件  

∆VOLOAD 

 条件     

∆VO/∆Ta

IS1

 条件

(Ta=25°C)

■绝对最大额定值
单位

V

W

W

°C
°C

°C/W

°C/W

 额定值

 43

 14（充分散热时）

1.5（无散热器、独立工作时）

 +125

 -40 到 +125

 7.0

 66.7

符号

VIN

PD1

PD2

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

许容损耗

结温

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

■推荐工作条件

参数

直流输入电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

IO

Tjop

Top

单位

V

A

°C
°C

  额定值

  SI-8050E

  7 到 40

  0 到 0.6

  -30 到 +125

  -30 到 +125

    额定值

    SI-8050E

  最小  典型  最大

  4.80  5.00  5.20

    VIN=20V, IO=0.3A

    80

    VIN=20V, IO=0.3A

    60

    VIN=20V, IO=0.3A

    80  100

    VIN=10 到 30V，IO=0.3A

    30  40

    VIN=20V，IO=0.1 到 0.4A

    ±0.5

  0.61

    VIN=10V

全密、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000E 系列

1-1-2 开关式稳压集成电路
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SI-8000E 系列

■外形图 (TO220F-5) （单位：mm）

■方框图 ■典型接线图

■Ta-PD 特性

成型编号 1101

a. 型号

b. 批号

引脚排列

1 VIN

2 SWOUT

3 GND
4 VOS

5 N.C

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 2.3g

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(8
.0

)
(1

7.
9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

5.
0±0

.6

16
.9

±0
.3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ

a

b

SWOUT

VOS

VIN

3

GND

5

N.C

4

21

OSC

寄存

OCP

比较

复位

驱动

TSD

放大

VREF

VIN

C1

D1

L1

5V : 200µH

100µF

VIN VO

AK06

GND NC

GND GND

SI-8000E

SWOUT

VOS

1 2

3

+

C2
330µF

+

5

4

 

(Sanken)

15

10

5

0
–30 0 25 50

工作环境温度 Ta (˚C)

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

75 100 125

200×200×2m
m

 (2.3˚C/W
)

100×100×2mm (5.2˚C/W)

75×75×2mm (7.6˚C/W)

无限大散热器

无散热器时

涂有硅脂
散热器：铝

效率同输入电压与输出电流相关。因此，请从效率图中查出值，

然后代入上述公式中的百分比。

VO  ：  输出电压

VIN :  输入电压

IO : 输出电流

ηχ ： 效率 (%)

VF ： 二极管 D1 正向电压

  0.4V(AK06)

D1 的热设计必须单独考虑。

PD=VO•IO 
100

 –1 –VF•IO 1– 
VO

 ηχ    VIN
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*5： 引脚 5 是 ON/OFF 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。

此引脚还可用于打开/关闭输出。通过将此引脚的电压设置为 VSSL 以下，可以停止输出。

ON/OFF 引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动电路改变。同时使用软启动与“开/关”

功能时，C3 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，如果 C3 的电容很大，请将该

电流限制在安全范围内，以保护三极管。ON/OFF 引脚会在集成电路中上拉到电源电压，因

此禁止施加外部电压。如果未使用此引脚，请保持其开路。

*1： SI-8015JF 为参考电压 *3： SI-8015JF 为参考电压的温度系数

*2： SI-8015JF 为 VREF *4:   ∆SI-8015JF 为 VREF/∆Ta

SI-8000JF SI-8000JF

ON/OFF5 ON/OFF5 ON/OFF

C3C3

5

VOUT. 开/关 软启动 软启动
+VOUT. 开/关  

SI-8000JF

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

A

V

µA

mA

µA

参数

输出电压 *1

效率

振荡频率

线调整率

负载调整率

过电流保护开始电流

ON/OFF*5
低电平电压

端子
低电压时的
流出电流

静止时电路电流

符号

VO*2

η

f

∆VOLINE

∆VOLOAD

∆VO/∆Ta*4

IS1

VSSL

ISSL

Iq

Iq(OFF)

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

额定值

SI-8015JF SI-8033JF SI-8050JF SI-8120JF

最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

1.558 1.59 1.622 3.234 3.30 3.366 4.90 5.00 5.10 11.76 12.00 12.24

VIN=12V,  IO=0.5A VIN=15V,  IO=0.5A VIN=20V,  IO=0.5A VIN=24V,  IO=0.5A

67 77 82 88

VIN=12V,  IO=0.5A VIN=15V,  IO=0.5A VIN=20V,  IO=0.5A VIN=24V,  IO=0.5A

125 125 125 125

VIN=12V,  IO=0.5A VIN=15V,  IO=0.5A VIN=20V,  IO=0.5A VIN=24V,  IO=0.5A

25 80 25 80 40 100 60 130

VIN=8 to 30V,  IO=0.5A VIN=8 到 30V,  IO=1.0A VIN=10 到 30V,  IO=1.0A VIN=18 到 30V,  IO=1.0A

10 30 10 30 10 40 10 40

VIN=12V,  IO=0.2 to 0.8A VIN=15V,  IO=0.5 到 1.5A V IN=20V,  IO=0.5 到 1.5A VIN=24V,  IO=0.5 到 1.5A

±0.5 ±1.0 ±1.0 ±1.0

1.6 1.6 1.6 1.6

VIN=12V VIN=15V VIN=20V VIN=24V

0.5 0.5 0.5 0.5

100 100 100 100

VSSL=0V VSSL=0V VSSL=0V VSSL=0V

7 7 7 7

VIN=12V,  IO=0A VIN=15V,  IO=0A VIN=20V,  IO=0A VIN=24V,  IO=0A
200 200 200 200

VIN=12V,  VON/OFF=0.3V VIN=15V,  VON/OFF=0.3V VIN=20V,  VON/OFF=0.3V VIN=24V,  VON/OFF=0.3V

输出电压的温度系数*3

■列表

■绝对最大额定值
单位

V

W

W

°C
°C

°C/W

额定值

43

16.6（充分散热时）

1.5（无散热器、独立工作时）

+125

-40 到 +125

6.0

符号

VIN

PD1

PD2

Tj

Tstg

θj-c

参数

直流输入电压

许容损耗

结温

储存温度

热阻（结点到外壳）

■推荐工作条件

■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220）

 • 输出电流：1.5A

 • 高效率：67 ～ 88%

 • 只需 4 个分立元件

 • 内部已对相位校正与输出电压进行调整

 • 集成电路的开关频率很高 (125 kHz)，因此可以

降低电感的规格。 
（与常规的 Sanken 器件比较）

 • 内置折返过电流与过热保护电路

 • 提供输出开/关功能（输出关闭时的电路电流：

最大 200µA）

 • 通过 ON/OFF 引脚条件可以实现软启动

* SI-8015JF 是可变输出电压类型。输出电压变化范围是 2.5 V 到 24 V。

■电气特性 (Ta=25°C)

全密、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000JF 系列

■用途
 • 电信设备用电源

 • 板载本地电源

1-1-2 开关式稳压集成电路

* SI-8015JF 为 VREF(V)

 型号 SI-8015JF SI-8033JF  SI-8050JF SI-8120JF
 VO（V）＊ 1.59 3.3  5.0 12.0
 IO（A）   1.5

参数

直流输入电压范围

输出电流范围

工作结温范围

符号

VIN1
VIN2
IO

Tjop

单位

V
V
A
℃

   额定值

 SI-8015JF＊ SI-8033JF  SI-8050JF SI-8120JF
 VO＋2 到 40 5.3 到 40  7 到 40 14 到 40
 VO＋3 到 40 6.3 到 40  8 到 40 15 到 40

0 到 1.5
–30 到 ＋125

条件

IO＝0 到 1A
IO＝0 到 1.5A
VIN≧VO＋3V



65集成电路

■外形图 (TO220F-5)

成型编号 1101

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(8
.0

)
(1

7.
9)

(2
.0

)
0.85

+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

5.
0±0

.6

16
.9

±0
.3

0.
5

a
c

1 2 3 4 5

b

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ

（单位：mm）

a. 型号

b. 批号

c. 徽标

引脚排列

1 VIN

2 SWOUT

3 GND
4 VOS

5 ON/OFF

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 2.3g

■方框图

4

3

GND

2VIN

ON/OFF

SW OUT1

5

PReg. OCP

8033JF, 8050JF, 8120JF

复位

OSC

+
–
比较

误差放大

锁存与
驱动

TSD

开/关
软启动

VREF

+
–

4

3

GND

2VIN

VREF

ON/OFF

SW OUT1

5

PReg. OCP

复位

OSC

+
–
比较

误差放大

锁存与
驱动

TSD

开/关
软启动

VREF

+
–

SI-8015JF

■典型接线图

C1 : 50V/220µF
C2 : 25V/470µF
C3 : 10V/0.47µF（仅在使用软启动功能时）

L1 : 100µH
Di : RK16  (Sanken)

C1 : 50V/220µF
C2 : 25V/470µF
C3 : 10V/0.47µF（仅在使用软启动功能时）

C4 : 6800pF
L1 : 100µH
Di : RK16  (Sanken)

VIN

220µF
Di

REF

L1

470µF

VIN

GNDON/OFF

GND

SI-8015JF

SW

VREF

IREF

R1

R2

C4

1 2

4

35

+ +

VO

GND

SI-8015JF

VIN

C1

C3

Di

L1

C2

VIN

GNDON/OFF

GND

SI-8000JF

SW

VS

1 2

4

35

+ +

VOUT

GND

8033JF, 8050JF, 8120JF

IREF 应该大约是 2mA。

SI-8000JF 系列

VOUT=
  VREF ×  (R1+R2)

 R2
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■列表
 型号 SI-8008TFE  SI-8050TFE

 VO (V) 可变（0.8 到 24）  5

 IO (A)  1.5

■绝对最大额定值
单位

V

W

                     

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

43

17.8（充分散热时）

14.2（充分散热时）

2.15（无散热器、独立工作时）

1.72（无散热器、独立工作时）

-30 到 +150

-40 到 +150

7

58

符号

VIN

PD1-1

PD1-2

PD2-1

PD2-2

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压 

许容损耗

结温* 

储存温度  

热阻（结点到外壳）  

热阻（结点到环境温度）

■推荐工作条件

■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220）

 • 输出电流：1.5 A

 • 高效率：典型 81%  （在 Vo = 5 V 时）

 • 只需 4 个分立元件

 • 内置参考振荡器 (300 kHz)

 • 内置下降型过电流与过热保护电路

 • 提供输出开/关功能（输出关闭时的电路电流：

典型 200µA）

 • 通过 ON/OFF 引脚条件可以实现软启动

■电气特性

(Ta=25°C)

全密、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000TFE 系列

1-1-2 开关式稳压集成电路

■用途
 • 板载本地电源

 • 视听设备

 • 办公自动化设备

条件

受热保护限制，Tjmax=150°C
Tjmax=125°C

受热保护限制，Tjmax=150°C
Tjmax=125°C

*: 此产品具有内置热保护电路，当结温上升到超过 130°C 时，该电路便会动作。

 建议将工作期间的结温设计为低于 125°C。

参数

输入电压范围

输出电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

VO

IO

Tjop

Top

单位

V
V
A
°C
°C

额定值

 SI-8008TFE  SI-8050TFE
 Vo+3*1 到 40  8 到 40
 0.8 到 24  5.0

0 到 1.5
-20 到 +125
-20 到 +125

*1： 输入电压范围的最小值是 4.5 V 与 VO + 3 V 中的较高者。

SI-8008TFE SI-8050TFE
最小

0.784

1.6 1.6

典型

0.800

VIN=15V, Io=0.1A

最大

0.816

80

40

最小

4.90

典型

5.00

VIN=15V, Io=0.1A
±0.5

VIN=15V, Io=0.1A, Tc=0 到 100˚C
81

VIN=15V, Io=0.5A

最大

5.10Vo 
(VADJ) 

∆VOLOAD

±0.1
VIN=15V, Io=0.1A, Tc=0 到 100˚C

81
VIN=15V, Io=0.5A

∆Vo/∆T 
(∆VREF/∆T) 

η

10
VSSL=0V

10
VSSL=0V

0.5
40

0.5
40

10
VIN=15V, Io=0.2 到 1.5A

10

VIN=15V, Io=0.2 到 1.5A

300
VIN=15V, Io=0.5A

300

VIN=15V, Io=0.5A

fo

60
VIN=10 到 30V, Io=0.5A 

60

VIN=10 到 30V, Io=0.5A 

80

40

∆VOLINE

6
VIN=15V, Io=0A

6
VIN=15V, Io=0A

VIN=15V VIN=15V

Iq

200
VIN=15V, VSS=0V

200
VIN=15V, VSS=0V

400 400Iq(OFF)

低电平电压

低电压时的

流出电流

VSSL

ISSL

IS

V

mV/ C

%

kHz

mV

mV

A

V

µA

mA

µA

参数

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

符号 单位

额定值 额定值

输出电压

（参考电压）

效率

振荡频率

线调整率

静止时电路电流

负载调整率

过电流保护

开始电流

ON/OFF 端子*

输出电压的温度系数

（参考电压的温度系数）

(Ta=25°C)

*： 引脚 5 是 SS 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。此

引脚还可用于打开/关闭输出。通过将此引脚的电压设置为 VSSL 以下，可以停止输出。

SS 引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动电路改变。同时使用软启动与“开/关”功能

时，C3 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，如果 C3 的电容很大，请将该电

流限制在安全范围内，以保护三极管。SS 引脚会在集成电路中上拉到电源电压，因此禁

止施加外部电压。如果未使用此引脚，请保持其开路。

SI-8000TFE SI-8000TFE

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VO. 开/关  软启动 软启动
+VO. 开/关  

SI-8000TFE



67集成电路

SI-8000TFE 系列

■外形图 (TO220F-5)

■方框图 ■典型接线图

4

3

GND

2VIN

SS

SW

ADJ

1

5

P Reg.
过电流保护

复位

OSC

+
–

比较

误差放大

锁存与
驱动

过热保护

开/关
软启动

+
–

SI-8008TFE

参考电压

IN

C1

220µF

C3

Di

L47µH

R1

R2
C2

470µF

VIN

GNDSS

GND

SI-8000TFE

SW

IADJ

ADJ

1 2

4

35

+
+

VOUT

GND

C1 : 220µF
C2 : 470µF
C3 ：1µF（仅在使用软启动功能时）

L1 : 47µH
Di : SJPB-H4  (Sanken)

（单位：mm）

a. 型号

b. 批号

c. 管理号

引脚排列

1 VIN

2 SW
3 GND
4 ADJ
5 SS

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 2.3g

外形尺寸应为 A 或 B。

外形图A 外形图B

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

5.
0±0

.6
4.

6±0
.6

16
.9

±0
.3

0.
5

イ 

ハ 

1 2 3 4 5

ロ 

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ
10.16±0.2

0.8

0.5

  3.2 ±0.2

φ

3.
3±0

.1

5.
4

15
.8

7±0
.2

6.
68

±0
.2

+0.1
–0.05

0.5+0.2
–0.1

8.2±0.7

4.7±0.2

2.54±0.2

2.76±0.2

4.
3±0

.6

4.3±0.7

0.7

1 2 3 4 5

a
b

c

SK

(1
7.

9)

(2
)

R-end

9.6±0.2

4×p1.7±0.6

（在顶端测量）
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■绝对最大额定值
单位

V

W

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

53

1

+125

-40 到 +125

28

100

符号

VIN

PD*1

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

许容损耗

结温

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

参数

直流输入电压范围

输出电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

VO

IO

Tjop

Top

额定值

SI-8010GL

（8 或 VO+3）*1 到 50

1 到 14

0.02 到 1.5

-30 到 +125

-30 到 +125

*1：输入电压范围的最小值是 8V 与 VO+3V 中的较高者。

■推荐工作条件

*1： 受过热保护限制。

■电气特性

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

A

mA

µA

V

µA

参数

参考电压

效率

振荡频率

线调整率

负载调整率

参考电压的

温度系数

过电流保护  

开始电流

静止时电路电流

输出关闭时的电路电流

CE/SS* 
低电平电压

端子 
低电压时的

 端子流出电流

符号

VREF

 条件

Eff

 条件         

FOSC

 条件     

∆VOLINE

 条件     

∆VOLOAD

 条件     

∆VREF/∆Ta

IS

 条件

Iq

 条件

Iq(OFF)

   条件

VSSL

ISSL

 条件

(Ta=25°C)

*： 引脚 2 是 CE/SS 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。

此引脚还可用于打开/关闭输出。通过将此引脚的电压设置为 VSSL 以下，可以停止输出。

CE/SS 引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动电路改变。

 同时使用软启动与“开/关”功能时，C4 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，

如果 C3 的电容很大，请将该电流限制在安全范围内，以保护三极管。CE/SS 引脚会在集

成电路中上拉到电源电压，因此禁止施加外部电压。

■特性
 • DIP8pin 封装

 • 输出电流：1.5A

 • 高效率：86%（在 VIN = 20V、lO = 1A、VO = 5V 
时）

 • 集成电路的开关频率很高 (250 kHz)，因此可以

降低电感的规格。（与常规的 Sanken 器件比

较）

 • 由于输出电压可变类型的参考电压 (Vref) 低至 
1V，因此其输出电压可以在 1V 到 14V 之间变

化。

 • 宽输入电压范围（8 到 50V）

 • 提供输出开/关功能

 • 内置过电流保护与过热保护电路

额定值

SI-8010GL（可变类型）

 最小 典型 最大

 0.97 1.00 1.03

  VIN=12V, IO=1A 

  86 

  VIN=20V,  IO=1A,  VO=5V

  250 

  VIN=12V, IO=1A 

  20 40

  VIN=10 到 30V，IO=1A

  10 30

  VIN=12V，IO=0.1 到 1.5A

±0.5

 1.6   

  VIN=12V

  7 

  VIN=12V,  IO=0A

   400

  VIN=12V, VON/OFF=0.3V 

   0.5

   50

  VSSL=0V

小型、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000GL 系列

■用途
 • 板载本地电源

 • 办公自动化设备

 • 用于确保开关式电源次级侧输出电压的稳定

SI-8000GL SI-8000GL

CE/SS2 CE/SS2 CE/SS

C4C4

2

VO. 开/关 软启动 软启动
+VO. 开/关  

SI-8000GL

1-1-2 开关式稳压集成电路



69集成电路

SI-8000GL 系列

■外形图 (DIP18) （单位：mm）

■方框图

CE/SS

UVLO OCPP.REG

OSC PWM
逻辑

CE/SS

TSD

Reg

Comp

GND

1V

引导寄存

驱动

BS

SWOUT

VREF

VIN

+

-

+
-

放大

引脚排列

1.  GND
2.  CE/SS
3.  Reg
4. SWOUT

5. VIN

6.  B.S
7. Comp

8.VREF

树脂模封装型

可燃性：UL 94V-0
产品重量：约 0.49 g

SI-8010GL

  

78

21

5

4

6

3

a

SK b

9.4±0.3

0.5±0.1

0°∼15°

6.
5±

0.
2

3.
4±

0.
1

3.
3±

0.
2

4.
2±

0.
3

7.
5±

0.
5

c

8010GL

1.0+0.3
-0.05

1.5+0.3
-0.05

0.25+0.1
-0.05

2.54

7.6

0.25 M

0.89 TYP

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
–25 0 25 50 75 100 125

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

环境温度 Ta (˚C)

j-a:100˚C/Wθ

■Ta-PD 特性

■典型接线图

C1:  220µF/63V
C2:  470µF/25V
C3:  0.1µF
C4:  1000pF
C5:  0.1µF
C6:  0.047µF
C7:  0.1µF

二极管 D1

• 务必使用肖特基势垒二极管充当 D1。如果使用其它二极管（如快速恢复二极管），恢复电压或“打开”电压产生的反向电压可能会将集成电路损坏。

电感 L1

•  如果电感的绕组电阻太高，效率可能会降到额定值以下。

• 过电流保护开始电流大约是 2.5A，因此，请注意由于负载过大或负载短路而引起的磁饱和所导致的电感散热问题。

电容器 C1、C2

• 由于有很大的纹波电流流过 C1 与 C2，因此请使用针对开关式电源用途的高频低阻抗电容器。尤其是在 C2 的阻抗很高时，开关波形在低温时可能会变得异

常。对于 C2，请勿使用等效串联电阻 (ESR) 极低的电容器（如 OS 电容器或钽电容器），否则可能会引起异常振荡。

电阻器 R2、R3

• R2 与 R3 是设置输出电压的电阻器。设置它们的值，使 IREF 变为大约 2 mA。使用上述公式计算 R2 与 R3 的值。

*  为了创造最适宜的工作条件，请尽可能紧凑地布置元件。

SI-8010GL

Reg

CE/SS

3

2

VIN SWOUT

VREF

VIN

GND

V0

GND

5

C5

Comp

7

6

C6

C3

D1

L1

R2

R3 IREF

GND

B.S

SI-8010GL

1
8

4

R1

C4

C1 C7
+

C2 C8
+

C8:  0.1µF
R1: 47Ω
L1:  47µH
D1:  RK16
(Sanken)

备注 1： 效率同输入电压与输出电流相关。因此，

请从效率图中查出值，然后代入上述公式

中的百分比。

备注 2： D1 的热设计必须单独考虑。

VO  ：  输出电压

VIN :  输入电压

IO : 输出电流

ηχ ： 效率

VF ： 二极管 D1 正向电压

  RK16···0.4V(IO=1A)

PD=VO•IO 
100

 –1 –VF•IO 1– 
VO

 ηχ    VIN

R2=
 (VOUT–VREF) 

=
  (VOUT–1) 

(Ω),  R3 =
 VREF 

=
 1 

500(Ω)
 IREF  2×10–3   IREF  2×10–3

=..
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■列表
 型号 SI-8033S SI-8050S SI-8090S SI-8120S SI-8150S

 VO (V) 3.3 5.0 9.0 12.0 15.0

 IO (A)   3.0

■绝对最大额定值
单位

V

W

W

°C
°C
V

°C/W

额定值

43*

18（充分散热时）

1.5（无散热器、独立工作时）

+125

-40 到 +125

–1

5.5

符号

VIN

PD1

PD2

Tj

Tstg

VSW

θj-c

参数

直流输入电压

许容损耗

结温

储存温度

施加到 SW 端子的反向电压

热阻（结点到外壳）

■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220）

 • 输出电流：3.0A

 • 高效率：79 到 91%

 • 只需 4 个分立元件

 • 内部已对相位校正与输出电压进行调整

 • 内置参考振荡器 (60kHz)

 • 内置过电流与过热保护电路

 • 内置软启动电路（提供输出开/关功能）

■用途
 • 电信设备用电源

 • 板载本地电源
 *SI-8033S 为 35V  

全密、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000S 系列

■推荐工作条件

参数

直流输入电压范围

输出电流范围

工作结温范围

符号

VIN

IO

Tjop

单位

V

A

°C

    额定值

 SI-8033S  SI-8050S SI-8090S SI-8120S SI-8150S

 5.5 到 28  7 到 40 12 到 40 15 到 40 18 到 40

    0 到 3.0

    -30 到 +125

■电气特性 (Ta=25°C)

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

A

参数

 

输出电压 

效率

振荡频率

线调整率

负载调整率

输出电压的

温度系数

过电流保护

开始电流

符号

VO

 条件

η

 条件   

f

 条件

∆VOLINE

 条件 

∆VOLOAD 

 条件   

∆VO/∆Ta

IS1

 条件

*1： 可能会在标记的右侧印上 "S" 字样（SI-8090S、SI-8120S、SI-8150S 除外）

SI-8000S*1

SI-8000SS

额定值

 SI-8033S SI-8050S SI-8090S SI-8120S SI-8150S

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 3.17 3.30 3.43 4.80 5.00 5.20 8.55 9.00 9.45 11.50 12.00 12.50 14.25 15.00 15.75
 3.234 3.30 3.366 4.90 5.00 5.10    

 VIN=15V, IO=1.0A VIN=20V, IO=1.0A VIN=21V, IO=1.0A VIN=24V, IO=1.0A VIN=25V,  IO=1.0A

  79   84   88   90   91

 VIN=15V, IO=1.0A VIN=20V, IO=1.0A VIN=21V, IO=1.0A VIN=24V, IO=1.0A VIN=25V,  IO=1.0A

  60   60   60   60   60

 VIN=15V, IO=1.0A VIN=20V, IO=1.0A VIN=21V, IO=1.0A VIN=24V, IO=1.0A VIN=25V,  IO=1.0A

  25 80  40 100  50 120  60 130  60 130

 VIN=8 到 28V，IO=1.0A VIN=10 到 30V，IO=1.0A VIN=15 到 30V，IO=1.0A VIN=18 到 30V，IO=1.0A VIN=21 到 30V，IO=1.0A

  10 30  10 40  10 40  10 40  10 40

 VIN=15V，IO=0.5 到 1.5A VIN=20V，IO=0.5 到 1.5A VIN=21V，IO=0.5 到 1.5A VIN=24V，IO=0.5 到 1.5A VIN=25V，IO=0.5 到 1.5A

  ±0.5   ±0.5   ±1.0   ±1.0   ±1.0
 

 3.1   3.1   3.1   3.1   3.1

  VIN=15V   VIN=20V   VIN=21V   VIN=24V   VIN=25V

1-1-2 开关式稳压集成电路
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SI-8000S 系列

■外形图 (TO220F-5) （单位：mm）

■方框图

■典型接线图

■Ta-PD 特性

a. 型号

b. 批号

c. 徽标

引脚排列

1 VIN

2 SWOUT

3 GND
4 VOS

5 S.S

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 2.3g成型编号 1101

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(8
.0

)
(1

7.
9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

5.
0±0

.6

16
.9

±0
.3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ

a

b

c

2

寄存 OCP

OSC 复位

放大

TSD

VREF

比较

驱动

1

4 VOS

VIN SWOUT

GNDS.S.5 3

VIN

C1

D1

L1
VIN VO

GNDS.S

GND GND

SI-8000S

SWOUT

VOS

1 2

3

+
C2

+

5

4

C1.2 : 1000µF
L1 : 150µH
D1 : RK46(Sanken)

15

20

10

5

0
–25 0 25 50

工作环境温度 Ta (˚C)

许
容
损
耗

 P
D
 (

W
)

75 125100

200×200×2mm
(2.3˚C/W)

100×100×2mm 
(5.2˚C/W)

75×75×2mm 
(7.6˚C/W)

无限大散热器

无散热器时

涂有硅脂
散热器：铝

效率同输入电压与输出电流相关。因此，请从效率图中查出值，

然后代入上述公式中的百分比。

VO  ：  输出电压

VIN :  输入电压

IO : 输出电流

ηχ ： 效率 (%)

VF ： 二极管 D1 正向电压

  0.5V(RK46)

D1 的热设计必须单独考虑。

PD=VO•IO 
100

 –1 –VF•IO 1– 
VO

 ηχ    VIN
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单位

V

mV/℃

%

kHz

mV
 

mV
 

A
 

mA
 

μA
 

μA
 

V
 

V
 

μA
 

V/V
μA/V
V/A
%

nsec.

■特性
 • DIP8 封装

 • 采用电流模式控制方式

 • 输出电流：3.5 A

 • 高效率：90%（TYP. Vo = 5时）

 • 内置参考振荡器（350 kHz）

 • 内置下降型过电流保护与过热保护电路

 • 内置软启动电路

 • 内置开/关功能（高电平有效）

 • “关闭”期间电流消耗低

■用途
 • DVD 录像机、FPD-TV

 • 板载本地电源

 • 办公自动化设备

■绝对最大额定值
单位

V
W
℃

℃

℃/W
℃/W

额定值

30
1.56

–30 到 ＋150
–40 到 ＋150

25
64

符号

VIN

PD

Tj
Tstg
θj-c
θj-a

参数

输入电压

耗散功率*1 

结温*2 

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

条件

安装在 70 × 60 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积1310 mm2）

 
  
安装在 70 × 60 mm 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积1310 mm2）

单位

V
V
A
℃

℃

额定值

SI-8105QL
Vo+1*1 到 28

0.5 到 24
0 到 3.5

–30 到 ＋125
–30 到 ＋85

符号

VIN

Vo
Io

Tjop
Top

参数

输入电压范围

输出电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围 

■建议工作条件

■电气特性

参数

参考电压  
  
参考电压的温度系数  
  
效率  
  
振荡频率  
  
线路调整率  
  
负载调整率  
  
过电流保护开始电流 

 
  
  

非动作时电路电流  
  
  
SS 引脚 低电压时的流出电流 
  
 高电平电压 
  
EN 引脚 低电平电压 
  
 低电平流入电流

 
  
低电压时流入电流

误差放大器变压传导

电流检测放大器阻抗

最大“打开”交叉调整率 
最短“打开”时间  

符号

 VADJ 
  条件

 (ΔVADJ/ΔT)
  条件

 η

  条件

 fo
  条件

 ΔVoLINE

  条件

 ΔVoLOAD

  条件

 Is
  条件

 Iq
  条件

 Iq(OFF)

  条件

 ISSL

  条件

 VC/EH

  条件

 VC/EL

  条件

 IC/EH

  条件

 AEA
 GEA

1/GCS
DMAX
DMIN

*1: 受过热保护电路限制。

*2: 过热保护的检测温度约为 140℃。

条件

  额定值

  SI-8105QL 
 最小 典型 最大

 0.485 0.500 0.515
  VIN＝12V, Io＝1A
  0.05
  VIN＝12V, Io＝1A, Ta＝–40 到 ＋85℃ 
  90
  VIN＝12V, Io＝1A
 315 350 385
  VIN＝16V, Io＝1A
  30 60
  VIN＝8 到 28V, Io＝1A
  30 60
  VIN＝12V, Io＝0.1 到 3.5A
 3.6  6.0
  VIN＝12V
  18
  VIN＝12V, Io＝0A, VEN＝open
   20
  VIN＝12V, Io＝0A, VEN＝0V
  5
  VIN＝12V, VSSL＝0V
 2.8
  VIN＝12V
   2.2
  VIN＝12V
  5
  VEN＝0V
  1000
  800
  0.35
  92
  100

*： 引脚 8 是 SS 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。SS 引
脚会在集成电路中上拉到电源电压，因此无法施加外部电压。

SI-8100QL

SS8

C5

软启动

（在 Ta = 25℃ 且 Vo = 5 V 时）

*1: 输入电压范围的最小值是 4.75 V 或 Vo +1 V，以更高者为准。

1-1-2 开关式稳压集成电路

电流模式控制降压型开关式稳压器集成电路SI-8100QL 系列
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■外形尺寸（DIP8） （单位：mm）

引脚排列

1 BS

2 IN

3 SW

4 GND

5 FB

6 COMP

7 EN

8 SS

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0

产品重量：约0.49g

78

21

5

4

6

3

a

SK b

9.4±0.3

0.5±0.1

0˚~15˚

6.
5±

0.
2

3.
4±

0.
1

3.
3±

0.
2

4.
2±

0.
3

7.
5±

0.
5

c

8100QL

1.0+0.3
-0.05

1.5+0.3
-0.05

0.25+0.1
-0.05

2.54

7.6

0.25 M

0.89 TYP

■方框图

■典型接线图

OSC

P.REG

VREF
0.5V

5v_ldo

ON
OFF

7
EN

6
COMP

4
GND

8
SS

1
BS

3
SW

5
FB

2
IN

UVLO

OVP
TSD

Amp
0.5V

5v_ldo

DrivePWM
LOGIC

Boot
REG

Current
Sense

OCP

Amp

GND

C1

C5

8

7

6
C3

D1
R2

GND

C2

IADJ

R1

L1 VO
C4

R3C6
OPEN

2
IN

EN

SS
COMP

SI-8105QL

GND
FB

SW
BS
1

3

5

VIN

VFB

C1:10μF/50V
　(murata:GRM55DB31H106KA87)
C2:22μF/16V
　(murata:GRM32ER71A226KE20)
C3:560pF
　(murata:GRM18型)
C4:10nF
　(murata: GRM18型)
C5:10nF
　(murata: GRM18型)
L1:10μH
D1:SPB-G56S  (Sanken)
　  SJPB-L4  (Sanken)
R1:46kΩ（在 Vo = 5 V 时）

R2:5.1kΩ    
R3:24kΩ    
   

SI-8100QL 系列
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参数

参考电压  
  
参考电压的温度系数  
  
效率  
  
振荡频率  
  
线路调整率  
  
负载调整率  
  
过电流保护开始电流 
  
 低电平电压

 
SS 引脚 低电压时的流出电流 
  

非动作时电路电流

■特性
 • 输出电流：3.5 A

 • 高效率：83%（TYP Vo = 5 V、VIN = 15 V、Io = 2 
A）

 • 只需 6 个分立元件

 • 内置参考振荡器（300 kHz）

 • 内置下降型过电流保护与过热保护电路

 • 内置软启动电路（提供输出开/关功能）

■用途
 • DVD 录像机、FPD-TV

 • 办公自动化设备，如打印机

 • 板载本地电源

■列表
型号

Vo（V） 
Io（A） 
封装 
功能

SI-8001FFE
可变 (0.8 到 24)

3.5
TO220F-5
软启动

单位

V
W

W

℃

℃

℃/W
℃/W

符号

VIN

PD1-1

PD1-2

PD2-1

PD2-2

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

输入电压

耗散功率（充分散热时）

 
耗散功率（无散热器时）

 
结温*1 

储存温度 
热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度） 

■绝对最大额定值

条件
 　

 
受过热保护电路限制、Tj=150℃

Tj=125℃
受过热保护电路限制、Tjmax=150℃

Tj=125℃

■建议工作条件

* 输入电压范围的最小值是 4.5 V 或 Vo +3 V，以更高者为准。     

参数

输入电压范围

输出电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

VO

IO
Tjop

Top

单位

V
V
A
℃

℃

额定值

  SI-8001FFE
  Vo＋3*1 到 40

0.8 到 24
0 到 3.5

–30 到 ＋125
–30 到 ＋85

*: 本产品具有内置过热保护电路，它会在结温超过 130℃ 时激活。集成电路工作期间的结温建议设计为低于 125℃。  
   

额定值

SI-8001FFE
43

22.7
18.2
2.15
1.72
+150

–40 到 ＋150
5.5
58

　

符号

 VADJ

 　　 条件

 ΔVADJ/ΔT
 　　 条件

 η

  条件

 fo
  条件

 ΔVOLINE

  条件

 ΔVOLOAD

  条件

 IS
  条件

 VSSL

 ISSL

  条件

 Iq
  条件

 Iq（OFF）

  条件

■电气特性

单位

V
 

mV /℃

%

kHz

mV

mV

A

V

μA

mA

μA

（在 Ta = 25℃ 且 Vo = 5 V 时 R1 = 4.2 kΩ、R2 = 0.8 kΩ）

额定值

SI-8001FFE    
 最小 典型 最大

 0.784 0.800 0.816 
  VIN=15V, Io=0.2A
  ±0.1  
  VIN=15V, Io=0.2A, Tc=0 到 100℃
  83  
  VIN=15V, Io=2A
 270 300 330 
  VIN=15V, Io=2A
  55 80 
  VIN=10 到 30V, Io=2A
  15 50 
  VIN=15V, Io=0.2 到 3.5A
 3.6   
  VIN=15V
   0.5
  6 30 
  VIN=15V, VSS=0V
  6  
  VIN=15V, Io=0A
  200 600
  VIN=15V, Vss=0V

*： 引脚 5 是 SS 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启

动。此引脚还可用于打开/关闭输出。

  通过将此引脚的电压设置为低于 VSSL ，可以停止输出。SS 引脚电压可以由三极

管的开路集电极驱动等改变。同时使用软启动与“开/关”功能时，C3 的放电电流

会流入“开/关”控制三极管。因此，如果 C3 的电容很大，请将该电流限制在安全

范围内，以保护三极管。SS 引脚会在集成电路中上拉（典型值为 3.7 V）到电源电

压，因此无法施加外部电压。如果未使用此引脚，请保持其开路。

SI-8000FFE SI-8000FFE

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VO.开/关 软启动 软启动
+VO.开/关

SI-8000FFE

1-1-2 开关式稳压集成电路

全密、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000FFE 系列
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■外形尺寸（TO220F-5） （单位：mm）

引脚排列

1 IN

2 SW

3 GND

4 ADJ

5 SS

树脂模封装型

不燃性：94V-0

产品重量：约2.3g

外形尺寸应为 A 或 B。

10.16±0.2

0.8

0.5

  3.2 ±0.2

φ

3.
3±

0.
1

5.
4

15
.8

7±
0.

2

6.
68

±
0.

2

+0.1
–0.05

0.5+0.2
–0.1

8.2±0.7

4.7±0.2

2.54±0.2

2.76±0.2

4.
3±

0.
6

4.3±0.7

0.7

1 2 3 4 5

a
b

c

SK

(1
7.

9)

(2
)

R-end

9.6±0.2

4 x p1.7±0.6

在末端测量

a. 型号

b. 批号

c. 管理编号

■方框图

4

3

GND

2IN

SS

SW

ADJ

1

5

+
–

–
+
+

PReg. 过电流保护

复位

OSP

比较

误差放大

锁存与
驱动

过热保护

ON/OFF
软启动

参考电压

■典型接线图

C1 ：470μF
C2 ：680μF
C3 ：0.1μF（仅当使用软启动功能时）

L1 ：47μH
D1 ：RK46（Sanken）

IN

C1

C3

Di

L1

R1

R2 C2

VIN

GNDSS

GND

SI-8001FFE

SW

IADJ

ADJ

1 2

4

35

+
+

VOUT

GND

外形尺寸A 外形尺寸B

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
0±

0.
2

7.
9±

0.
2

5.
0±

0.
6

4.
6±

0.
6

16
.9

±
0.

3

0.
5

b
c

1 2 3 4 5

a

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ

SI-8000FFE 系列
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■列表
 型号 SI-8008HFE  SI-8050HFE

 VO (V) 可变（0.8 到 15）  5

 IO (A)  5.5

■绝对最大额定值
单位

V

W

                     

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

43

25（充分散热时）

20（充分散热时）

2.15（无散热器、独立工作时）

1.72（无散热器、独立工作时）

+150

-40 到 +150

5

58

符号

VIN

PD1-1

PD1-2

PD2-1

PD2-2

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

输入电压 

耗散功率

结温* 

储存温度  

热阻（结点到外壳）  

热阻（结点到环境温度）

■推荐工作条件

■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220）

 • 输出电流：5.5 A

 • 高效率：典型 83%  （在 Vo = 5 V 时）

 • 只需 4 个分立元件

 • 内置参考振荡器 (150 kHz)

 • 内置下降型过电流与过热保护电路

 • 内置软启动电路（提供输出开/关功能）

(Ta=25°C)

全密、他励降压开关式稳压集成电路SI-8000HFE 系列

1-1-2 开关式稳压集成电路

■用途
 • 板载本地电源

 • 办公自动化设备

条件

受过热保护限制，Tjmax=150°C
Tjmax=125°C

受过热保护限制，Tjmax=150°C
Tjmax=125°C

*: 此产品具有内置过热保护电路，当结温上升到超过 130°C 时，该电路便会动作。

 建议将工作期间的结温设计为低于 125°C。

参数

输入电压范围

输出电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

VO

IO

Tjop

Top

单位

V
V
A
°C
°C

额定值

 SI-8008HFE  SI-8050HFE
 Vo+3*1 到 40  8 到 40
 0.8 到 24 5.0

0 到 5.5
-30 到 +125
-30 到 +85

*1： 输入电压范围的最小值是 4.5 V 与 VO + 3 V 中的较高者。

■电气特性

SI-8008HFE (at Vo = 5 V) SI-8050HFE
最小

0.784

5.6 5.6

典型

0.800

VIN=15V, Io=1A

最大

0.816

80

50

最小

4.90

典型

5.00

VIN=15V, Io=1A
±0.5

VIN=15V, Io=1A, Tc=0 到 100˚C
83

VIN=15V, Io=3A

最大

5.10Vo 
(VADJ) 

∆VOLOAD

±0.1
VIN=15V, Io=1A, Tc=0 到 100˚C

83
VIN=15V, Io=3A

∆Vo/∆T 
(∆VADJ/∆T) 

η

10
VSSL=0V

10
VSSL=0V

0.5
30

0.5
30

20
VIN=15V, Io=0.2 到 3A

20
VIN=15V, Io=0.2 到 3A

150
VIN=15V, Io=3A

150
VIN=15V, Io=3A

fo

60
VIN=10 to 30V, Io=3A 

60
VIN=10 to 30V, Io=3A 

80

50

∆VOLINE

6
VIN=15V, Io=0A

6
VIN=15V, Io=0A

VIN=15V VIN=15V

Iq

200
VIN=15V, VSS=0V

200
VIN=15V, VSS=0V

400 400Iq(OFF)

VSSL

ISSL

IS

V

mV/ C

%

kHz

mV

mV

A

V

µA

mA

µA

低电平电压

低电压时的

流出电流

参数

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

符号 单位

额定值 额定值

输出电压

（参考电压）

效率

振荡频率

线路调整率

非动作时电路电流

负载调整率

过电流保护

开始电流

ON/OFF 端子*

输出电压的温度系数

（参考电压的温度系数）

(Ta=25°C)

*： 引脚 5 是 SS 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。此引

脚还可用于打开/关闭输出。通过将此引脚的电压设置为低于 VSSL，可以停止输出。SS 
引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动等改变。同时使用软启动与“开/关”功能时，

C3 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，如果 C3 的电容很大，请将该电流限

制在安全范围内，以保护三极管。SS 引脚会在集成电路中上拉到电源电压，因此无法施

加外部电压。如果未使用此引脚，请保持其开路。

SI-8000HFE SI-8000HFE

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VOUT. 开/关 软启动 软启动
+VOUT. 开/关  

SI-8000HFE



77集成电路

SI-8000HFE 系列

■外形图 (TO220F-5)

■方框图

4

3

GND

2VIN

SS

SW

ADJ

1

5

PReg. 过电流保护

复位

OSC

+
–

比较

误差放大

锁存与
驱动

过热保护

开/关
软启动

+
+
–

SI-8008HFE

参考电压

（单位：mm）

4

3

GND

2IN

ON/OFF

SW

Vos

1

5

PReg.

复位

OSC

+
–

开/关
软启动

–
+
+

SI-8050HFE

过电流保护

比较

误差放大

过热保护

参考电压

锁存与
驱动

■典型接线图

4

3

GND

C3

C1 C4
+

2INVIN

ON/OFF

SW

ADJ

+

L

Di C2

1

5

PReg.

+
–

+
–

VOUT

4

3

GND

C3

2INVIN

ON/OFF

SW

ADJ

+

L

Di C2

1

5

PReg.

+
–

–
+
+

VOUT

C1 C4
+

SI-8008HFE SI-8050HFER1

R2

C1 ：1500µF
C2 ：1000µF
C3 ：1µF（仅在使用软启动功能时）

C4 ：4.7µF（建议使用 RPER11H475K5 (Murata Manufacturing)）
L1 ：100µH
Di ：FMB-G16L  (Sanken)

外形图A 外形图B
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–0.1

  3.2±0.2

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

5.
0±0

.6
4.

6±0
.6

16
.9

±0
.3

0.
5

イ 

ハ 

1 2 3 4 5

ロ 
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+0.1
–0.05
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c

SK
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)

R-end

9.6±0.2

4×p1.7±0.6

（在顶端测量）

a. 型号

b. 批号

c. 管理号

引脚排列

1 VIN

2 SW
3 GND
4 ADJ（SI-8050HFE 为 VOS）

5 SS

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 2.3g

外形尺寸应为 A 或 B。
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■特性
 • 表面贴装封装 (TSSOP24)

 • 同步整流带来高效率：93%（在 VIN = 5V、IO = 
1A、VO = 2.5V 时）

 • 集成电路的开关频率很高（典型 250 kHz，打开

时间控制），因此可以降低电感的规格。（与常

规的 Sanken 器件比较）

 • 参考电压 (Vref) 低至 1.1V。输出电压可设定在 
1.1V 到 6V 之间。

 • 快速响应负载

 • 与低 ESR 电容器兼容

 • 提供软启动与输出开/关功能

 • 内置过电流保护电路

 • PWRGD 功能可指示输出电压状态

 • 高精度参考电压：1.1V ± 1.2%

■绝对最大额定值
单位

V

V

V

V

V

°C
°C

额定值

7

25

30

VCC

7

+150

-40 到 +150

符号

VCC

VIN

VH

VEN

VPWRGD

Tj

Tstg

参数

控制系统直流输入电压

直流输入电压

升压块输入电压

EN 端子输入电压

施加到 PWRGD 端子的电压

结温

储存温度

(Ta=25°C)

■推荐工作条件
参数

控制系统输入电压范围

输入电压范围

输出电压范围

工作温度范围

符号

VCC

VIN

VO

Top

单位

V

V

V

°C

额定值

 4.5 到 5.5

3 到 18

1.1 到 6

-20 到 +85

■电气特性 （Ta=25°C，除非另有指定）

单位

V

mV/°C
mA

mA

µA

µA

V

V

µS

µS

V

µA

Ω

Ω

Ω

Ω

V

µA

µA

V

V

µA

V

V

V

µA

µA

符号

VO

∆VO/∆T

Iop

Iop

Istd1

Istd2

Vuvlo1

Vuvlo2

Ton

Toff

Vref

Iref

RonHH

RonHL

RonLH

RonLL

VH-VLIN

Ilim

Iss

Vcelo

Vcehi

ICE

Vsens

Vsens

Vpwrgd

Ipwrgd

Ipwrgd

额定值

 最小 典型 最大

 –1.2% 1.1 +1.2%

  ±0.03

   6

   1

   100

   50

 3.7  4.4

 2.5  2.9

  2

  1

 1.1 1.2 1.3

   100

  5.5

  5.5

  5.5

  5.5

 4.5 5 5.5

 90 100 110

  ±20

 0  0.8

 2.4  VCC

   5

  1.32

  0.88

   0.4

   120

   5

条件

VIN=5V，VCC=5V，VSNS 连接到 VO，IO=0A

VIN=5V，VCC=5V，VSNS 连接到 VO，IO=0A，Ta=0 到 85°C
VCC=5V，EN=H，FADJ：开路

VIN=5V,  EN=H

VCC=5V,  EN=L

VIN=5V,  EN=L

VIN=5V

VCC=5V

VCC=5V,  VIN=5V,  VO=2.5V

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V

VH-VLIN=5V

VH-VLIN=5V

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V,  VIN=5V

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V,  EN=5V

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V,  Ipwrgd=120µA

VCC=5V,  Vpwrgd=0.4V

Vpwrgd=5V

表面贴装、同步整流降压型开关式稳压控制集成电路SI-8011NVS

■用途
 • 笔记本、移动计算设备用电源

 • 板载本地电源

 • 办公自动化设备

 • 用于确保开关式电源次级侧输出电压的稳定

动态

特性

电路

电流

欠压

关断

打开时间

控制

高压侧

驱动

低压侧

驱动

自举

保护

系统

参数

输出电压 

输出电压的温度系数

电路电流（VCC 端子）

电路电流（VIN 端子）

待机电流 1（VCC 端子）

待机电流 2（VIN 端子）

UVLO 工作电压 1（VCC 端子）

UVLO 工作电压 2（VIN 端子）

打开时间

最短关闭时间

REF 端子电压

REF 端子源电流

打开电阻（高压侧）

打开电阻（低压侧）

打开电阻（高压侧）

打开电阻（低压侧）

自举电压

电流限制检测电流

软启动端子电流

EN 低电平电压

EN 高电平电压

EN 偏置电平电流

PWRGD 正常电压（高压侧）

PWRGD 正常电压（低压侧）

PWRGD 低输出电压

PWRGD 端子电流

PWRGD 泄漏电流

1-1-2 开关式稳压集成电路
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SI-8011NVS

■外形图 (TSSOP24)

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 1.36g

（单位：mm）

深度  0.02 to 0.08

0~10 

(6
.4

)

13

11
 

11
 

12

24

1

7.
6±

0.
2

1.
15

±
0.

05

0.4

0.
10

±
0.

05

0.50±0.2

1.
90

3.00

7.9±0.2

7.80±0.1

典型 0.375 0.65

5.
60

±
0.

1

A

2.0   镜面φ

深度  0.02 to 0.08

1.0   镜面φ

0.22+0.1
–0.05

0.15+0.1
–0.05

0.12 AM

11
 

11
 

0.08 S

S

11 

11 

11 

11 

■方框图（引脚排列）
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       H : 正常
       L : 不正常
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切换 
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开路：变化频率
短路：400KHz 工作

–

+

+

+
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SS

■典型接线图
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F
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SKIP
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VO
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Q1

R2

C9
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pF
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L1 : 10   H
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C1 : 10   F
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µ

µ

µ
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µ

µ

SI-8011NVS
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23
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22

PGND
21
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20
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19

VCC1
18

SS
17

EN
16

SKIP
15

FADJ
14

NC
13

NC
1

DRVH
2

VH
3

VIN
4

ISEN
5

ILIN
6

GND
7

VSNS
8

VO
9

PWRGD
10

REF
11

NC
12

MOS FET Q1, Q2

 • 务必使用逻辑型 MOS FET 充当 Q1 与 Q2。
  如果使用普通的功率 MOS FET 类型，则由于 VGS 不足，“打开”电阻可能无

法降低到满意的水平。这可能会严重降低效率并导致过热现象。
二极管 D1

 • 务必使用肖特基势垒二极管充当 D1。
  如果使用其它二极管（如快速恢复二极管），恢复电压或“打开”电压产生的

反向电压可能会将集成电路损坏。
电感 L1

 • 如果电感的绕组电阻太高，效率可能会无法达到额定值。
 • 请注意由于负载过大或负载短路而引起的磁饱和所导致的电感散热问题。
电容器 C1、C2

 • 由于有很大的纹波电流流过 C1 与 C2，因此请使用针对开关式电源用途的高频
低阻抗电容器。尤其是在 C2 的阻抗很高时，开关波形在低温时可能会变得异
常。对于 C2，请勿使用等效串联电阻 (ESR) 极低的电容器（如陶瓷电容器），
否则可能会引起异常振荡。

 * 为了创造最适宜的工作条件，请尽可能紧凑地布置元件。
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■绝对最大额定值

单位

V
V
℃

℃

额定值

6
–0.3 到 VIN

＋125
–40 到 ＋150

符号

VIN

VEN

Tj

Tstg

参数

输入电压（VIN 端子）

EN/SS 引脚输入电压

结温

储存温度

单位

V
V
℃

额定值

3  到  5.5
0.5  到  4

–40 到 ＋85

符号

VIN

VO

Top

参数

输入电压范围

输出电压范围

工作温度范围

■建议工作条件

■电气特性

单位

V
 

mA

μA

μS

Ω

Ω

Ω

Ω

mV

μA

V

V

V

V
V

参数

参考电压 
 
电路电流（VIN 引脚） 
 
待机电流（VIN 引脚） 
 
打开时间 
 
高压侧驱动模块打开电阻（上拉） 
 
高压侧驱动模块打开电阻（下拉） 
 
低压侧驱动模块打开电阻（上拉） 
 
低压侧驱动模块打开电阻（下拉） 
 
过电流检测电压 
 
EN/SS 引脚电流 
 
EN/SS 低电平电压 
 
 
EN/SS 阈值电压 
 
 
欠压锁定电压（VIN） 
 

符号

 Vref  
  条件

 Iop

  条件

 Istd  
  条件

 Ton  
  条件

 RonHH 
  条件

 RonHL  
  条件

 RonLH  
  条件

 RonLL  
  条件

 Vlim

  条件

 Iss  
  条件

 Vcelo

  条件

 Vth（SS Start） 
  条件

 Vth（ON）

  条件

 Vuvloh  
 Vuvlol  

（Ta＝25℃ ）

额定值    
 最小 典型 最大

 0.494 0.500 0.506 
  VIN＝5V, VEN＝5V
  5  
  VIN＝5V, VEN＝H
  400 600 
  VIN＝5V, VEN＝L  
  2 
  VIN＝5V, Vo＝2.5V
  3.5  
  VIN＝5V, ID＝0.1A 
  3.5  
  VIN＝5V, ID＝0.1A  
  3.5  
  VIN＝5V, ID＝0.1A  
  3.5 
  VIN＝5V, ID＝0.1A  
 40 50 60 
  VIN＝5V  
 7 10 13 
  VIN＝5V
 0  0.8 
  VIN＝5V  
 0.8 0.9 1.0 
  VIN＝5V  
   2.4 
  VIN＝5V  
   2.9
 2.4 

1-1-2 开关式稳压集成电路

■特性
 • 输入电压（Vin）：3.0 到 5.5 V

 • 同步整流

 • 输出电压精度 ±1.2%

 • 振荡频率：250 kHz

 • 过电流保护（过电流值可以通过外部电阻器设置）。

 • 输出可以禁用

 • 欠压锁定

 • 软启动功能

 • 负载高速响应

■用途
 • LCD 模块的电源

 • 笔记本电脑的电源

 • 板载本地电源

 • LBP/PPC 的电源

表面贴装、同步整流降压型开关式稳压控制集成电路SI-8405NL
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■外形尺寸（SOP8） （单位：mm）

0.995max.

0.10

1.27

0.4±0.1

0.4±0.1 0.15+0.1

5.1±0.4

1.27

8 7 6 5

1 2 3 4

4.
4±

0.
2

1.
5±

0.
1

1.
55

±
0.

15

0.
05

±
0.

05

0~
10

˚

0.
5±

0.
1

6.
2±

0.
3

–0.05

0.12 M

引脚排列

1 VIN

2 EN/SS

3 VO

4 VSENS

5 GND

6 DRVL

7 DRVH

8 ISEN

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0

产品重量：约0.1g

■方框图

■典型接线图
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SS_CON
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R
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UVLO
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EN
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–

+
+

EN
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DRVH
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GND

2

4

R2

R3

3

C3

8

C4
C1

Vin

1

R1
R4

Q1
L1

D1 C2
+

Vo

Q2

7

6

5 C1 ：10μF
C2 ：330μF
C3 ：0.022μF
C4 ：0.068μF
L1 ：10μH
D1 ：SJPJ-L4（Sanken）

SI-8405NL
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SI-8511NVS 表面贴装、同步整流降压型开关式稳压控制集成电路

■特性
 • 表面贴装封装 (TSSOP24)

 • 同步整流带来高效率：92%（在 VIN = 5V、   
IO = 1A、VO = 2.5V 时）

 • 集成电路的开关频率很高（典型 400kHz，打开

时间控制），因此可以降低电感的规格。（与常

规的 Sanken 器件比较）

 • 参考电压 (Vref) 低至 1.1V。输出电压可设定在 
1.1V 到 6V 之间。

 • 快速响应负载

 • 与低 ESR 电容器兼容

 • 提供软启动与输出开/关功能

 • 内置过电流与输出过压保护电路

 • PWRGD 功能可指示输出电压状态

 • 高精度参考电压：1.1V ± 1.2%

■绝对最大额定值
单位

V

V

V

V

V

°C
°C

额定值

7

25

30

VCC

7

+150

-40 到 +150

符号

VCC

VIN

VH

VEN

VPWRGD

Tj

Tstg

参数

控制系统直流输入电压

直流输入电压

升压块输入电压

EN 端子输入电压

施加到 PWRGD 端子的电压

结温

储存温度

(Ta=25°C)

■推荐工作条件
参数

控制系统输入电压范围

输入电压范围

输出电压范围

工作温度范围

符号

VCC

VIN

VO

Top

单位

V

V

V

°C

额定值

4.5 到 5.5

3 到 18

1.1 到 6

-20 到 +85

■电气特性 （Ta=25°C，除非另有指定）

单位

V

mV/°C
mA

mA

µA

µA

V

V

µS

µS

V

µA

Ω

Ω

Ω

Ω

V

µA

µA

V

V

µA

V

V

V

µA

µA

符号

VO

∆VO/∆T

Iop

Iop

Istd1

Istd2

Vuvlo1

Vuvlo2

Ton

Toff

Vref

Iref

RonHH

RonHL

RonLH

RonLL

VH-VLIN

Ilim

Iss

Vcelo

Vcehi

ICE

Vsens

Vsens

Vpwrgd

Ipwrgd

Ipwrgd

额定值

 最小 典型 最大

 –1.2% 1.1 +1.2%

  ±0.03

   6

   1

   100

   50

 3.7  4.45

 2.5  2.9

  1.27

  0.7

 1.1 1.2 1.3

   100

  5.5

  5.5

  5.5

  5.5

 4.5 5 5.5

 90 100 110

  ±20

 0  0.8

 2.4  VCC

   5

  1.32

  0.88

   0.4

   120

   5

条件

VIN=5V，VCC=5V，VSNS 连接到 VO，IO=0A

VIN=5V，VCC=5V，VSNS 连接到 VO，IO=0A，Ta=0 到 85°C
VCC=5V，EN=H，FADJ：开路

VIN=5V,  EN=H

VCC=5V,  EN=L

VIN=5V,  EN=L

VIN=5V

VCC=5V

VCC=5V,  VIN=5V,  VO=2.5V

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V

VH-VLIN=5V

VH-VLIN=5V

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V,  VIN=5V

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V,  EN=5V

VCC=5V

VCC=5V

VCC=5V,  Ipwrgd=120µA

VCC=5V,  Vpwrgd=0.4V

Vpwrgd=5V

■用途
 • 笔记本、移动计算设备用电源

 • 各种板载本地电源

 • 办公自动化设备

 • 用于确保开关式电源次级侧输出电压的稳定

动态

特性

电路

电流

欠压

关断

打开时间

控制

高压侧

驱动

低压侧

驱动

自举

保护

系统

参数

输出电压 

输出电压的温度系数

电路电流（VCC 端子）

电路电流（VIN 端子）

待机电流 1（VCC 端子）

待机电流 2（VIN 端子）

UVLO 工作电压 1（VCC 端子）

UVLO 工作电压 2（VIN 端子）

打开时间

最短关闭时间

REF 端子电压

REF 端子源电流

打开电阻（高压侧）

打开电阻（低压侧）

打开电阻（高压侧）

打开电阻（低压侧）

自举电压

电流限制检测电流

软启动端子电流

EN 低电平电压

EN 高电平电压

EN 偏置电平电流

PWRGD 正常电压（高压侧）

PWRGD 正常电压（低压侧）

PWRGD 低输出电压

PWRGD 端子电流

PWRGD 泄漏电流

1-1-2 开关式稳压集成电路
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SI-8511NVS

■外形图 (TSSOP24) （单位：mm）

■方框图（引脚排列）
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UVLO 栅极驱动器
关闭钳位

PRE_REG Vpreg

PWRGD

ENEN
H : 开
L : 关

POWER_GOOD
       H : 正常
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GND
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切换 
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开路：变化频率
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■典型接线图

+

NC

R1
5mΩ

R5
10Ω

R6
10Ω

R4
47kΩ

R12

R13

C3
0.1   F

D1
SJPJ-L3

R11 : 100kΩ
R8 : 200kΩ

C8 : 220pF

C4 : 3.3

Q2

F

VCC

EN

SKIP

C2 :
330   F

VO

VIN

Q1

R2

C9
1000
pF

R10
2.2kΩ

PWRGD

VCC

R7
47kΩ

R9

C6
0.1 ~ 1   F

D2 : SFPL52

L1 : 10   H

VCC : 5V

C1 : 10   F

µ

C5 : 4.7   Fµ

µ

µ

µ

C7 : 0.1   Fµ

µ

µ

SI-8511NVS

24

LIN
23

DRVL
22

PGND
21

VCC2
20

OVP_SL
19

VCC1
18

SS
17

EN
16

SKIP
15

FADJ
14

NC
13

NC
1

DRVH
2

VH
3

VIN
4

ISEN
5

ILIN
6

GND
7

VSNS
8

VO
9

PWRGD
10

REF
11

NC
12

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 1.36g

MOS FET Q1, Q2

 • 务必使用逻辑型 MOS FET 充当 Q1 与 Q2。
  如果使用普通的功率 MOS FET 类型，则由于 VGS 不足，“打开”电阻可能无

法降低到满意的水平。这可能会严重降低效率并导致过热现象。

二极管 D1

 • 务必使用肖特基势垒二极管充当 D1。
  如果使用其它二极管（如快速恢复二极管），恢复电压或“打开”电压产生的

反向电压可能会将集成电路损坏。

电感 L1

 • 如果电感的绕组电阻太高，效率可能会无法达到额定值。
 • 请注意由于负载过大或负载短路而引起的磁饱和所导致的电感散热问题。

电容器 C1、C2

 • 由于有很大的纹波电流流过 C1 与 C2，因此请使用针对开关式电源用途的高频
低阻抗电容器。尤其是在 C2 的阻抗很高时，开关波形在低温时可能会变得异
常。对于 C2，请勿使用等效串联电阻 (ESR) 极低的电容器（如陶瓷电容器），
否则可能会引起异常振荡。

 * 为了创造最适宜的工作条件，请尽可能紧凑地布置元件。
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■绝对最大额定值

单位

V
V
℃

℃

额定值

6
–0.3 到 VIN

＋125
–40 到 ＋150

符号

VIN

VEN

Tj

Tstg

参数

输入电压（VIN 引脚）

EN/SS 引脚输入电压

结温

储存温度 

单位

V
V
℃

额定值

3  到  5.5
0.5  到  4

–30 到 ＋85

符号

VIN

Vo

Top

参数

输入电压范围

输出电压范围

工作温度范围

■建议工作条件

■电气特性

单位

V
 

mA

μA

μS

Ω

Ω

Ω

Ω

mV

μA

V

V

V

V
V

参数

参考电压 
 
电路电流（VIN 引脚） 
 
待机电流（VIN 引脚） 
 
打开时间 
 
高压侧驱动模块打开电阻（上拉） 
 
高压侧驱动模块打开电阻（下拉） 
 
低压侧驱动模块打开电阻（上拉） 
 
低压侧驱动模块打开电阻（下拉） 
 
过电流检测电压 
 
EN/SS 引脚电流 
 
EN/SS 低电平电压 
 
 
EN/SS 阈值电压

 

 
 
欠压锁定电压（VIN） 
 

符号

 Vref  
  条件

 Iop

  条件

 Istd  
  条件

 Ton  
  条件

 RonHH 
  条件

 RonHL  
  条件

 RonLH  
  条件

 RonLL  
  条件

 Vlim

  条件

 Iss  
  条件

 Vcelo

  条件

 Vth（SS Start） 
  条件

 Vth（ON）

  条件

 Vuvloh  
 Vuvlol  

（Ta＝25℃ ）

额定值    
 最小 典型 最大

 0.494 0.500 0.506 
  VIN＝5V, VEN＝5V
  5  
  VIN＝5V, VEN＝H
  400 600 
  VIN＝5V, VEN＝L  
  0.65 
  VIN＝5V, Vo＝2.5V
  3.5  
  VIN＝5V, ID＝0.1A 
  3.5  
  VIN＝5V, ID＝0.1A  
  3.5  
  VIN＝5V, ID＝0.1A  
  3.5 
  VIN＝5V, ID＝0.1A  
 40 50 60 
  VIN＝5V  
 7 10 13 
  VIN＝5V
 0  0.8 
  VIN＝5V  
 0.8 0.9 1.0 
  VIN＝5V  
   2.4 
  VIN＝5V  
   2.9
 2.4 

1-1-2 开关式稳压集成电路

SI-8405NH 表面贴装、同步整流降压型开关式稳压控制集成电路

■特性
 • 输入电压（Vin）：3.0 到 5.5 V

 • 同步整流

 • 输出电压精度 ±1.2%

 • 振荡频率：750 kHz

 • 过电流保护（过电流值可以通过外部电阻器设置）。

 • 输出可以禁用

 • 欠压锁定

 • 软启动功能

 • 负载高速响应

■用途
 • LCD 模块的电源

 • 笔记本电脑的电源

 • 板载本地电源

 • LBP/PPC 的电源
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■外形尺寸（SOP8） （单位：mm）

0.995max.

0.10

1.27

0.4±0.1

0.4±0.1 0.15+0.1

5.1±0.4

1.27

8 7 6 5

1 2 3 4

4.
4±

0.
2

1.
5±

0.
1

1.
55

±
0.

15

0.
05

±
0.

05

0~
10

˚

0.
5±

0.
1

6.
2±

0.
3

–0.05

0.12 M

引脚排列

1 VIN

2 EN/SS

3 VO

4 VSENS

5 GND

6 DRVL

7 DRVH

8 ISEN

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0

产品重量：约0.1g

■方框图

■典型接线图

SS/EN

SS_CON

Vref
Zep

On-Timing
Generator

Comp

VSNS

Vo

GND

DRVL

DRVH

ISEN

Vin

H_Side_
Drive

Synchronous
include

Dead-time

G
at

e 
D

R
V

H_DRV

L_DRV L_Side_
Drive

Vref 1  0.5V

UVLO

UVLO

EN

OCP

–

+
+

EN

Vin
SI-8400N

EN/SS

VSNS

Vo

ISEN

DRVH

DRVL

GND

2

4

R2

R3

3

C3

8

C4
C1

Vin

1

R1
R4

Q1
L1

D1 C2
+

Vo

Q2

7

6

5
C1 ：10μF
C2 ：330μF
C3 ：0.022μF
C4 ：0.1μF
L1 ：2.7μH
D1 ：SJPJ-L4（Sanken）

SI-8405NH
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*1： 效率由以下公式计算得出。

 η (%)  = 
VO·IO

 × 100
  VIN·IIN

*2： 引脚 7 是 ON/OFF 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。

此引脚还可用于打开/关闭输出。通过将此引脚的电压设置为低于 VSSL，可以停止输出。

ON/OFF 引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动电路改变。同时使用软启动与“开/关”

功能时，C3 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，如果 C3 的电容很大，请将

该电流限制在安全范围内，以保护三极管。ON/OFF 引脚会在集成电路中上拉到电源电

压，因此无法施加外部电压。如果未使用此引脚，请保持其开路。

■特性
 • 输出电流：1.5A
 • 高效率：典型 83% (STA811M)
 • 内置续流二极管（肖特基势垒二极管）

 • 只需 3 个分立元件：输出线圈、输入电容器以及
输出电容器

 • 内部执行的相位校正与输出电压调整

 • 内置参考振荡器 (125kHz)
 • 内置折返过电流与过热保护电路

 • 内置开/关电路（提供软启动功能）

■用途
 • 电信设备用电源

 • 板载本地电源

 • 办公自动化设备

 • 用于确保开关式电源次级侧输出电压的稳定

■列表
 型号 输出电压 (V)

 STA811M 6.5

■绝对最大额定值*1

单位

V

A

W

W

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

43

1.5

18.2（充分散热时）

2.7（无散热器、独立工作时）

+125

-40 到 +125

5.5

37

符号

VIN

IO

PD1

PD2

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

输出电流

耗散功率*2

结温

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

输出电压：正在计划中 2.5V、3.3V、5V、9V、12V 以及可调型。

*1： 绝对最大额定值指明破坏极限。在瞬时或正常工作中，任何参数都不应超过这些额定值。

*2： 受过热保护限制。

■推荐工作条件*1

参数

直流输入电压范围

输出电流范围*2

工作结温范围

工作温度范围*2

符号

VIN1

VIN2

IO

Tjop

Top 

条件

IO=0 到 1A

IO=0 到 1.5A

VIN ≥  9.5V

*1： 建议的工作条件指明电气特性中描述的正常电路功能需要的工作条件。

 在实际使用中必须符合这些条件。

*2： 受 Ta-PD 特性限制。

额定值

STA811M                                                                                                                    

 最小 最大

 8.5 9.5

 9.5 40

 0 1.5

 –30 +125

 –30 +80 

单位

V

V

A

°C
°C

■电气特性

单位

V

%

kHz

mV

mV

mV/°C

A

V

µA

mA

µA

参数

输出电压

效率*1

振荡频率

线路调整率

负载调整率

输出电压的温度系数

过电流保护

开始电流

ON/OFF
 低电平电压

端子*2
 低电压时

 的流出电流

非动作时电路

电流 1

非动作时电路

电流 2

符号

VO

 条件

η

 条件

fO

 条件     

VLine

 条件     

VLoad

 条件  

∆VO/∆T 

IS

 条件

VSSL

ISSL

 条件     

Iq

 条件

Iq（关）

 条件

(Ta=25°C)

额定值

STA811M                           

 最小 典型 最大

 6.37 6.5 6.63 

  VIN=28V,  IO=1A

  83 

  VIN=28V,  IO=1A

  125 

  VIN=28V,  IO=1A

  40 100

  VIN=10 到 30V，IO=1A

  10 40

  VIN=28V，IO=0.2 到 1A 

  ±0.5 

 1.6 

  VIN=28V 

   0.5

   100

  VSSL=0V 

  7 

  VIN=28V, IO=0A 

   200

  VIN=28V,  VON/OFF=0.3A

内置续流二极管的他励开关式稳压集成电路STA810M 系列

STA811M STA811M

ON/OFF7 ON/OFF7 ON/OFF

C3C3

7

VO. 开/关 软启动 软启动
+VO. 开/关  

STA811M

1-1-2 开关式稳压集成电路
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STA810M 系列

■外形图 (SIP8 [STA 8Pin])

引脚排列

1 SWOUT

2 GND
3 VIN

4 N.C
5 GND
6 VOS

7 ON/OFF
8 GND

树脂模封装型

不燃性：UL 94V-0
产品重量：约 0.49 g

（单位：mm）

■方框图

b

a

1.15

20.15±0.3

+0.2
–0.1 0.55+0.2

–0.1

7×P2.54±0.1=17.78
（在根部测量）

俯视图

0.7 0.7

STA811M

9±
0.

2

2.
3±

0.
2

最
大

 1
.7

(1
)

3.
15

±
0.

5
(3

.1
)

4±0.2

1.2±0.1

2–(R1)

4.3±0.7

（在顶端测量）

（在引脚的根部测量）

R-END

2–
(R

0.
65

)

1 82 3 5 74 6

C1.5±0.5

SK

6

2

GND

1

5,8

GND

VIN

ON/OFF

SW
OUT

VOUTL

C2C1

VOS

3 VIN

C3

7

PReg. 过电流保护

STA811M

复位

振荡器

+
–

+
–

比较器

误差放大

锁存与
驱动器

过热保护

开/关
软启动

参考电压

++

+

Di

■典型接线图

C1:  220  µF/50V
C2:  470  µF/25V
C3：0.47 µF/10V（仅在使用软启动功能时）

 L1:  100  µH

3.VIN

C1

C3

L1

C2

5,8.GND
2.GND

7.ON/OFF

GND

STA811M
1.SW

6.VOS

++

VOUTVIN

GND

■热衰减效应

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

–25 0 25 50
环境温度 Ta (˚C)

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

75 125100

无绝热板
涂有硅脂
散热器：铝

无限大散热器

100×100×2mm (11.5˚C/W)

50×50×2mm (17.9˚C/W)

25×50×2mm
 (25˚C/W)

无散热器时 (37 C/W)

VO  ：  输出电压

VIN :  输入电压

IO : 输出电流

ηχ ： 效率 (%)

PD=VO•IO 
100

 –1  ηχ
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■列表
 型号 输出电压 (V)

 STA821M 5

■绝对最大额定值*1

单位

V

A

W

W

°C
°C

°C/W

°C/W

额定值

31

3

18.2（充分散热时）

2.7（无散热器、独立工作时）

+125

-40 到 +125

5.5

37

符号

VIN

IO

PD1

PD2

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

直流输入电压

输出电流

许容损耗*2

结温

储存温度

热阻（结点到外壳）

热阻（结点到环境温度）

输出电压：3.3V、9V、12V；可调型正在计划中

*1： 绝对最大额定值指明破坏极限。在瞬时或正常工作中，任何参数都不应超过这些额定值。

*2： 受过热保护限制。

■推荐工作条件*1

参数

直流输入电压范围

输出电流范围*2

工作结温范围

环境温度范围*2

符号

VIN

IO

Tjop

Top

单位

V

A

°C
°C

*1： 建议的工作条件指明电气特性中描述的正常电路功能需要的工作条件。在实际使用中必须符合这些条件。

*2： 受 Ta-PD 特性限制。

额定值

STA821M

 最小 最大

 7 30

 0 3

 –30 +125

 –30 +80

■电气特性

单位

V

%

kHz

mV

mV

mV/°C

A

V

µA

µA

参数

输出电压

效率*1

振荡频率

线性调整率

负载调整率

输出电压的温度系数

过电流保护开始

电流

ON/OFF
 低电平电压

端子*2
 低电压时  

 的流出电流

非动作时电路电流

符号

VO

 条件     

η

 条件     

fO

 条件     

VLine

 条件     

VLoad

 条件     

∆VO/∆T

IS

 条件     

VSSL

ISSL

 条件     

Iq

 条件     

(Ta=25°C)

额定值

STA821M                           

 最小 典型 最大

 4.8 5.0 5.2 

  VIN=20V,  IO=1A

  83 

  VIN=20V,  IO=1A

  110 

  VIN=20V,  IO=1A

  40 100

  VIN=10 到 30V，IO=1A

  10 40

  VIN=20V，IO=0.5 到 1.5A 

  ±0.5 

 3.1 

  VIN=20V 

  0.2 

 15 25 35

  VSSL=0.2V 

  4 

  VIN=20V,  IO=0A

*1： 效率由以下公式计算得出。

 η (%)  = 
VO·IO

 × 100
  VIN·IIN

*2： 引脚 7 是 ON/OFF 引脚。通过在此引脚连接一个电容器，可以实现在接通电源时软启动。

此引脚还可用于打开/关闭输出。通过将此引脚的电压设置为低于 VSSL，可以停止输出。

ON/OFF 引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动电路改变。同时使用软启动与“开/关”

功能时，C3 的放电电流会流入“开/关”控制三极管。因此，如果 C3 的电容很大，请将

该电流限制在安全范围内，以保护三极管。ON/OFF 引脚会在集成电路中上拉到电源电

压，因此无法施加外部电压。如果未使用此引脚，请保持其开路。

■特性
 • 输出电流：3A

 • 高效率：典型 83% (STA821M)

 • 内置续流二极管（肖特基势垒二极管）

 • 只需 3 个分立元件：输出线圈、输入电容器以及

输出电容器

 • 内部执行的相位校正与输出电压调整

 • 内置参考振荡器 (110kHz)

 • 内置折返过电流与过热保护电路

 • 内置开/关电路（提供软启动功能）

■用途
 • 电信设备用电源

 • 板载本地电源

 • 办公自动化设备

 • 用于确保开关式电源次级侧输出电压的稳定

STA821M STA821M

ON/OFF7 ON/OFF7 ON/OFF

C3C3

7

VO. 开/关 软启动 软启动
+VO. 开/关  

STA821M

内置续流二极管的他励开关式稳压集成电路STA820M 系列

1-1-2 开关式稳压集成电路
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STA820M 系列

■外形图 (SIP8 [STA 8Pin]) （单位：mm）

■方框图

■典型接线图

b

a

1.15

20.15±0.3

+0.2
–0.1 0.55+0.2

–0.1

7×P2.54±0.1=(17.78)
（在根部测量）

俯视图

0.7 0.7

STA821M

9±
0.

2

2.
3±

0.
2

最
大

 1
.7

(1
)

3.
15

±
0.

5
(3

.1
)

4±0.2

1.2±0.1

2–(R1)

4.3±0.7

（在顶端测量）

（在引脚的根部测量）

R-END

2–
(R

0.
65

)

1 82 3 5 74 6

C1.5±0.5

SK

6

2

GNDDi

1

5,8

GND

VIN

ON/OFF

SW
OUT

VOUTL

C2C1

VOS

3 VIN

7

STA821M

+
–

+
–

比较器

误差放大

++
内部电源 过电流保护

振荡器

复位
锁存与
驱动器

过热保护

参考电压

3.VIN

C1

C3

L1

C2

5,8.GND
2.GND

7.ON/OFF

GND

STA821M
1.SW

6.VOS

++

VOUTVIN

GND

引脚排列

1 SWOUT

2 GND
3 VIN

4 N.C
5 GND
6 VOS

7 ON/OFF
8 GND

树脂模封装型

不燃性：UL 94V-0
产品重量：约 2.0 g

C1 : 1000µF/50V
C2 : 1000µF/25V
C3 : 0.47µF/10V（仅在使用软启动功能时）

L1 : 100µH

■Ta-PD 特性

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

–25 0 25 50
环境温度 Ta (˚C)

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

75 125100

100×100×2mm (11.5˚C/W)

50×50×2mm (17.9˚C/W)

25×50×2mm
 (25˚C/W)

无散热器时 (37˚C/W)

无限大散热器 无绝热板
涂有硅脂
散热器：铝

VO  ：  输出电压

VIN :  输入电压

IO : 输出电流

ηχ ： 效率 (%)

PD=VO•IO 
100

 –1  ηχ
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额定值

  SI-8501L   SI-8502L   SI-8503L

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 4.80 5.00 5.20 11.40 12.00 12.60 3.17 3.30 3.43

  VIN＝20V、 IO＝0.5A   VIN＝24V、 IO＝0.5A   VIN＝15V、 IO＝0.5A

  83   89   79 

  VIN＝20V、 IO＝0.5A   VIN＝24V、 IO＝0.5A   VIN＝15V、 IO＝0.5A

  60   60   60 

  VIN＝20V、 IO＝0.5A   VIN＝24V、 IO＝0.5A   VIN＝15V、 IO＝0.5A

  70 130  70 130  50 80

  VIN＝10 到 30V、 IO＝0.5A   VIN＝18 到 30V、 IO＝0.5A   VIN＝8 到 30V、 IO＝0.5A

  30 55  30 55  20 45

  VIN＝20V、 IO＝0.2 到 0.8A   VIN＝24V、 IO＝0.2 到 0.8A   VIN＝15V、 IO＝0.2 到 0.8A

  ±0.5   ±1.5   ±0.5

  45   30   15

  VIN＝20V、 IO＝0.5A   VIN＝24V、 IO＝0.5A   VIN＝15V、 IO＝0.5A

 1.1   1.1   1.1  

  VIN＝18V   VIN＝24V   VIN＝12V

■特性
 • 开关IC与线圈集成

 • 只需 2 个分立元件

 • 低开关噪声

 • 无需散热器

 • 内置过电流与过热保护电路

 • 内置软启动电路（提供输出开/关功能）...SI-
8500L 系列

■用途
 • 电话电源  

 • 板载本地电源等

■列表

■推荐工作条件

参数

直流输入电压范围

输出电流范围

工作温度范围

符号

VIN

IO

Top

单位

V

A

°C

■绝对最大额定值

单位

V

W

°C
°C

符号

VIN

PD

Tj

Tstg

参数

直流输入电压

许容损耗

结温

储存温度

  额定值

 SI-8400L  SI-8500L

  35

 1.25  3

  +100

  -25 到 +85

  额定值

 SI-8401L SI-8402L SI-8403L

 7 到 33 15 到 33 5.3 到 33

 0 到 0.5 0 到 0.4 0 到 0.5

  -20 到 +85 

■电气特性

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

mVp-p

A

参数

输出电压

效率

振荡频率

线性调整率

负载调整率

输出电压的温度系数

开关纹波

电压 (C2=470µF)

过电流保护

开始电流

符号

VO

 条件     

η

 条件  

f

 条件  

∆VOLINE

 条件  

∆VOLOAD 

 条件  

∆VO/∆Ta

∆Vr

 条件  

IS1

 条件  

(Ta=25°C)

额定值

  SI-8401L   SI-8402L   SI-8403L

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

 4.80 5.00 5.20 11.40 12.00 12.60 3.17 3.30 3.43

  VIN=20V, IO=0.3A   VIN=24V, IO=0.3A   VIN=15V,  IO=0.3A

  80   88   75

  VIN=20V, IO=0.3A   VIN=24V, IO=0.3A   VIN=15V,  IO=0.3A

  60   60   60 

  VIN=20V, IO=0.3A   VIN=24V, IO=0.3A   VIN=15V,  IO=0.3A

  80 100  100 130  60 80

  VIN=10 到 30V，IO=0.3A   VIN=18 到 30V，IO=0.3A   VIN=8 到 30V，IO=0.3A

  30 40  70 95  20 30

  VIN=20V，IO=0.1 到 0.4A   VIN=24V，IO=0.1 到 0.4A   VIN=15V，IO=0.1 到 0.4A

  ±0.5   ±1.5   ±0.5

  20 40  35 70  15 30

  VIN=20V, IO=0.3A   VIN=24V, IO=0.3A   VIN=15V,  IO=0.3A

 0.55   0.45   0.55

  VIN=10V   VIN=18V   VIN=8V

单位

V

%

kHZ

mV

mV

mV/°C

mVp-p

A

参数

输出电压

效率

振荡频率

线性调整率

负载调整率

输出电压的温度系数

开关纹波

电压 (C2=470µF)

过电流保护

开始电流

符号

VO

 条件     

η

 条件  

f

 条件  

∆VOLINE

 条件  

∆VOLOAD 

 条件  

∆VO/∆Ta

∆Vr

 条件  

IS1

 条件  

(Ta=25°C)

内置线圈的他励开关式稳压集成电路SI-8400L/8500L 系列

1-1-2 开关式稳压集成电路

 型号 SI-8401L SI-8402L SI-8403L SI-8501L SI-8502L SI-8503L
 VO（V） 5.0 12.0 3.3 5.0 12.0 3.3
 IO（A） 0.5 0.4 0.5  1.0

参数

直流输入电压范围

输出电流范围

工作温度范围

符号

VIN

IO
Top

单位

V
A
℃

  额定值

 SI-8501L SI-8502L SI-8503L
 7 到 33 15 到 33 5.3 到 33
    0 到 1.0
    –20 到 ＋85
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SI-8400L/8500L 系列

■外形图（未封装型 [EI-12.5 裸芯/EI-19 裸芯])

 SI-8400L SI-8500L

 SI-8400L SI-8500L

■方框图

■典型接线图

（单位：mm）

■Ta-PD 特性

a. 型号  
b. 批号

未封装在树脂中

产品重量：约 5.1g
1

3

2

4VIN

Vo

  最大 0.8

LIN

GND

(10.16) (7.62) (2.19)(2.17)

14.5±0.5

12
±

0.
5

13
.2

±
0.

6
10

±
0.

2

4.
7

±
0.

6

φ

a
b

引脚 1 标记

5

1 2 3

4

SK

VIN

VOUT SS GND

LIN

18
3.

7
26

±
0.

1

26±0.1

  0.6
4 18

2φ

a b

引脚 1 标记

寄存 OCP

OSC 复位

放大

TSD

VREF

比较

锁存
与
驱动

2

VIN VO

LIN

L1

Di1

MIC1

GND

4 1

3

32

Di1

MIC1

GNDS.S.

6 1

4

L1

寄存 OCP

OSC 复位

放大

TSD

VREF

比较

锁存
与

驱动

VIN VO

LIN

VOVIN

GND GND

C1 C2

220  F 470  F

+ +

14

3

N.C

2

VOUT

LINGND

SI-8400LVIN

µ µ

VOVIN

GND GND

C1 C2

C3
470  F 470  F

+ +

16

3 4

N.C

2

VOUT

LINGNDS.S

SI-8500LVIN

µ µ

C3 仅在使用软启动功能时需要。

1.5

1.0

0.5

0
0 25 50

环境温度 Ta (˚C)

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

75 100

SI-8400L

3.0

2.0

1.0

0
0 25 50 75 100

SI-8500L

环境温度 Ta (˚C)

许
容
损
耗

 P
D
 (

W
)

VO  ：  输出电压

IO : 输出电流

ηχ ： 效率 (%)

效率同输入电压与输出电流相关。因此，请从效

率图中查出值，然后代入上述公式中的百分比。

PD=VO•IO 
100

 –1  ηχ

a. 型号  
b. 批号

未封装在树脂中

产品重量：约 14.5g
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多路输出时应用说明多路输出时应用说明

■ 散热与可靠性

集成电路的可靠性与它的工作温度密切相关。

请务必给集成电路涂抹硅脂，然后使用适当的安装扭矩将它安装到散热器上。

散热器应精心设计，确保具备足够的散热能力。

此外，请考虑工作时的空气对流情况。

分立元件（如电容器与线圈）的可靠性与温度密切相关。较高的工作温度可能

会缩短使用寿命。超过允许的温度可能会烧毁线圈或损坏电容器。在工作期

间，确保输出平滑线圈与输入/输出电容器的温度不超过它们允许的水平。设

计电感时请留出裕量，尽可能减少放热。（如需有关分立元件的详细信息，请

参考各自的用户手册）。

■ 热设计

最大结温 Tj(最大)是一种产品特性，必须严格遵守。因此，热设计必须考虑最大

许容损耗PD(最大)（它会随使用条件发生变化）与最高环境温度 Ta(max)。

为了简化热设计，在此提供 Ta-PD 特性图。请按照以下步骤设计散热器：  
 1. 查出最高环境温度 Ta(最大)。

 2. 查出最大许容损耗PD(最大)。

 3. 在 Ta-PD 特性图上找到交点，然后确定散热器的规格。

尽管现在已经得到散热器的规格，但在实际的应用中，通常会引入一个 10 
～ 20% 的降额系数。此外，散热器的散热能力与它的安装方式密切相关。因

此，我们建议在实际工作环境中测量散热器或外壳的温度。

请参考针对每种产品类型的 Ta-PD 特性图。

■ 安装扭矩

STA800M 系列（使用弹簧安装时）

 0.588 到 0.784 [N•m]（6.0 到 8.0 [kgf•cm]）

■ 建议使用的硅脂

• Shin-Etsu  Chemical  Co.,  Ltd.:     G746
• Momentive Performance Materials Inc.:     YG-6260
• Dow  Corning  Toray  Silicone  Co.,  Ltd.:     SC102
由于某些硅脂产品中的油脂可能会渗透到器件中，导致器件的使用寿命

显著缩短，因此请仔细选择适当的硅脂。

1-1-3 多路输出型稳压集成电路
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■列表
 

型号
  输出电压 (V)

  Ch1  Ch2（选择一个输出）

 STA801M 5  9.0  /  11.5  /  12.1  /  15.5

■绝对最大额定值
单位

V

W

W

°C
°C

额定值

43

6.7（充分散热时）

1.6（无散热器、独立工作时）

+125

-40 到 +125

符号

VIN

PD1

PD2

Tj

Tstg

参数

直流输入电压

耗散功率

结温

储存温度

■推荐工作条件

参数

直流输入电压范围

每个通道的输出电流范围

工作结温范围

 符号

VIN

IO

Tjop

单位

V

A

°C

额定值

 最小  最大

 Ch2 VO最大.+2  40

 0  0.5

 –20  +125

■特性
 • 1 个封装中包含 2 个输出

 • 小型直插封装

 • 输出电流（0.5A × 2 路输出）

 • Ch2 的输出电压有 4 个级别可供选择

 • 内置续流二极管（肖特基势垒二极管）

 • 只需 7 个分立元件（2 路输出）

 • 内部进行相位校正和输出电压调整

 • 内置参考振荡器 (125kHz) - 集成电路的开关频

率很高，因此可以实现电感小型化。（与常规的 
Sanken 器件比较）

 • 内置过电流与过热保护电路

 • 内置软启动电路（提供输出开/关功能）

■电气特性 (Ta=25°C)

* 效率表示只使用一个通道时的值。此值可以按照以下方式计算。考虑另一通道的空载电路电流，要从输入电流减去 7.5mA
 (Icc/2) 

。
      2
  

  η=  
VO•IO

 × 100(%)
   VIN•(IIN–0.0075)

2 路输出他励降压开关式型集成电路STA801M

1-1-3 多路输出型稳压集成电路

■用途
 • 用于 BS 与 CS 天线电源

 • 用于稳定开关电源次级输出电压

 • 电子设备

单位

V

%

mV/°C

mV

mV

V

V

V

V

%

mV/°C

mV

mV

mA

kHZ

A

符号

VO1

        

η1

        

∆VO/∆Ta1

∆VOLINE1

        

∆VOLOAD1

        

VO2-1

        

VO2-2

        

VO2-3

        

VO2-4

        

η
        

∆VO/∆Ta

∆VOLINE

        

∆VOLOAD

        

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

条件

ICC

f

IS1

参数

输出电压 1

效率 *

输出电压的温度系数

线性调整率

负载调整率

输出电压 2-1

输出电压 2-2

输出电压 2-3

输出电压 2-4

效率*

输出电压的温度系数

线性调整率

负载调整率

无负载电路电流

振荡频率

过电流保护开始电流

Ch1

Ch2

（选择一个输出）

VO2-4

通用

额定值

STA801M

最小 典型 最大

4.80 5.00 5.20

VIN=20V, IO=0.3A

80

VIN=20V, IO=0.3A

±0.5

30 90

VIN=10 to 30V, IO=0.3A

10 40

VIN=20V, IO=0.1 to 0.4A

8.64 9.00 9.36

VIN=20V, IO=0.3A

11.04 11.50 11.96

VIN=20V, IO=0.3A

11.62 12.10 12.58

VIN=20V, IO=0.3A

14.88 15.50 16.12

VIN=20V, IO=0.3A

89

VIN=20V, IO=0.3A

±2.0

40 130

VIN=20 to 30V, IO=0.3A

30 120

VIN=20V, IO=0.1 to 0.4A

15

125

0.51 0.7
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STA801M  

■外形图 (SIP10 [STA 10Pin])

■方框图

（单位：mm）

 STA800M

■典型接线图

如需有关如何连接“通道 2”的 VOS2-1 与 
VOS2-2 的详细信息，请参阅 Sanken 网站

上的输出选择方法。

■Ta-PD 特性

1.15

25.25±0.3

C1.5±0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+0.2
–0.1 0.55+0.2

–0.1

9×P2.54±0.5=22.86±1

9±
0.

2

(1
)

3.
15

±
0.

5
(3

.1
)

4±0.2

1.2±0.1

2–(R1)

4.3±0.7

R-END

2–
(R

0.
65

)

0.55+0.2
–0.1

a
b

（在末端测量）
（在末端测量）

a. 型号

b. 批号

引脚排列

1 VO2 Cont

2 VOS1

3 SS1
4 SWOUT1

5 GND
6 VIN

7 SWOUT2

8 SS2
9 VOS2–2
A VOS2–1

树脂模封装型

不燃性：UL94V-0
产品重量：约 2.5g

SW1VIN

SS1

SS2

VO2 Cont

GND

6

3

1

5

4

VOS12

驱动
PWM
逻辑

PWM
+

–

+

–

Vref

P.Reg.

SW2

VOS2 –1
8

4

VOS2 –29

10
驱动

PWM
逻辑

PWM
+

–

+

–

Vref

OCP

TSD

OCP

PWM
OSC

f/4
复位

放大

放大

+

4SWOUT1VIN
VIN

VO2 Cont

GND
GND

SS1

SS2

VOS1

VOS2

VOS2

SWOUT2

–2

–1

2

7

10

9

6

3

8

1

5

L1

Ch 1

Ch 2

VO1

VO2

Or

L2

150   Hµ

5V:100   H

开路  ：开
低电平：关

µ

330  F
C3

C2

µ

330  Fµ

C1
220  F

C4

0.47  F

C5
0.47  F

µ

µ

µ
+

+

+

+开路  ：开
低电平：关

7

6

5

4

3

2

1

0

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

环境温度 Ta (˚C)
0–30 25 50 75 100 125

无散热器

无限大散热器
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■推荐工作条件*1

参数

输入电压范围

输出电压范围

输出电流范围

工作结温范围

工作温度范围

符号

VIN

VCC

VC/E

VO

IO

Tjop

Top

单位

V

V

V

V

A

°C
°C

■绝对最大额定值*1

单位

V

V

V

W

°C
°C

°C/W

°C/W

符号

VIN

VCC

VC/E

PD

Tj

Tstg

θj-c

θj-a

参数

输入电压

许容损耗*2，*3

结温

储存温度

热阻（结点到外壳）*2

热阻（结点到环境温度）*2

额定值

 SPI-8001TW SPI-8002TW SPI-8003TW

 21 40 40

 21 40 40

 21 40 40

3.0

 +135 +150

 -40 到 +135 -40 到 +150

  9.0

  35.8

■特性
 • 1 个封装有 2 个稳压器

 • 输出电流：1.5A × 2（HSOP16Pin 表面贴装封

装）

 • 高效率：典型 80% (SPI-8001TW)、典型 78% 
(SPI-8002TW)

 • 可变输出电压：1.0 到 16V (SPI-8001TW)、1.0 
到 24V (SPI-8002TW)

 • 内置参考振荡器 (250kHz)：可以降低电感的规格

 • 低电路电流消耗：≤ 1µA（输出关闭时）

 • 高精度参考电压：±1%

 • 内置折返过电流与过热保护电路

 • 内置“开/关”电路（提供软启动功能）– 每个输

出

*1： 绝对最大额定值指明破坏极限。在瞬时或正常工作中，任何参数都不应超过这些额定值。

*2： 安装在 70cm2 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 30.8cm2）。

*3： 受过热保护限制。

    额定值

 SPI-8001TW SPI-8002TW SPI-8003TW

 最小 最大 最小 最大 最小 最大

 VO+3 20 VO+3 38 VO+3 38

 4.5 20 4.5 38 4.5 38

  20  38  38

 1 16 1 24 1 24

  1.5  1.5  1.5

 –30 +135 –30 +135 –30 +125

 –30 +135 –30 +135 –30 +85

*1： 建议的工作条件指明电气特性中描述的正常电路功能需要的工作条件。

 在实际使用中必须符合这些条件。

2 路输出、降压开关式稳压集成电路SPI-8001TW/SPI-8002TW/SPI-8003TW

■用途
 • 板载本地电源

 • 办公自动化设备

 • 用于确保开关式电源次级侧输出电压的稳定

1-1-3 多路输出型稳压集成电路
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SPI-8001TW/SPI-8002TW/SPI-8003TW

■电气特性*1

单位

V

mV/°C

%

%

kHz

mV

mV

A

mA

mA

µA

µA

mA

mA

V

V

µA

V

µA

参数

参考电压

参考电压的

温度系数

效率 1*2

效率 2*2

振荡频率

线路调整率

负载调整率

过电流保护

开始电流

非动作时电路电流 1

非动作时电路电流 2

非动作时电路电流 3

非动作时电路电流 4

非动作时电路电流 5

非动作时电路电流 6

 
高电平电压

C/E 
低电平电压

端子

 高电平时的

 流入电流

 
低电平电压

SS

端子*3 低电平时的

 流入电流

符号

VREF

 条件

∆VREF/∆T

 条件

Eff1

 条件

Eff2

 条件

fosc

 条件

VLine

 条件

VLoad

 条件

IS

 条件

IIN

  条件

ICC

 条件

IIN（关）

 条件

ICC（关）

 条件

IIN  (ssov)

 条件

ICC  (ssov)

 条件

VC/EH

 条件

VC/EL

 条件

IC/EH

 条件

VSSL

 条件

ISSL

 条件

(Ta=25°C)

*1： 电气特性显示集成电路在测量电路图所示的电路中，并且在上述表格介绍的测量条件工作时所保证的特性额定值。

*2： 效率由以下公式计算得出。

  η (%) = 
VO·IO

 × 100
   VIN·IIN

*3： 引脚 6 与引脚 11 是 SS 引脚。通过在这些引脚连接电容器，可以实现在接通电源时软启动。这些引脚还可用于打开/关闭输出。通过将这些引脚的电压设置为低于 VSSL，可以停止

输出。SS 引脚电压可以由三极管的开路集电极驱动电路改变。

 同时使用软启动与“开/关”功能时，C4 与 C5 的放电电流会分别流入“开/关”控制三极管。因此，如果 C4 与 C5 的电容很大，请将这些电流限制在安全范围内，以保护三极管。

这些 SS 引脚会在集成电路中上拉到电源电压，因此无法施加外部电压。

额定值     

  SPI-8001TW    SPI-8002TW   SPI-8003TW

 最小 典型 最大  最小 典型 最大 最小 典型 最大

 0.996 1.006 1.016  0.996 1.006 1.016 0.966 1.006 1.016

               VIN=10V,  VO=1V,  IO=0.1A    VIN=14V,  IO=0.1A

  ±0.1    ±0.1   ±0.1 

   VIN=10V，VO=1V，IO=0.1A，Ta=–30 到 +135°C                 VIN=14V，IO=0.1A，Ta=–30 到 +125°C
  80    78   78 

   VIN=VCC=15V，VO=5V，IO=0.5A，IIN：包括 ICC                      VIN= VCC=14V，VO=5V，IO=0.5A，IIN：包括 ICC

  83    81   81

   VIN=15V，VO=5V，IO=0.5A，VCC=5V，IIN：不包括 ICC                     VIN=14V，VCC=5V，VO=5V，IO=0.5A,IIN：不包括 ICC

  250   215 250 285 200  400

             VIN=VCC=15V,  VO=5V,  IO=0.5A                     VIN=14V,  IO=0.1A,  COSC=100pF

  30 60   30 60  30 60

     VIN=VCC=10 到 20V，VO=5V，IO=1A                    VIN=VCC=9 到 18V，VO=5V，IO=1A

  10 40   10 40  10 40

   VIN=VCC=15V，VO=5V，IO=0.2 到 1.5A                  VIN=VCC=14V，VO=5V，IO=0.2 到 1.5A

 1.6    1.6   1.6

    VIN=VCC=15V     VIN=VCC=14V

  4    4   4

        VIN=15V,  VCC=5V,  IO=0V,  VO≤12V                   VIN=14V,  VCC=5V,  IO=0A,  VO≤12V

  8.5    8.5   8.5

     VCC=15V,  IO=0A    VCC=14V,  IO=0A

   1    1   1

                VIN=15V，VC/E=0V 或开路    VIN=14V，VC/E=0V 或开路

   1    1   1

              VCC=15V，VC/E=0V 或开路    VIN=14V，VC/E=0V 或开路

    —     4

    —                   VIN=14V,  VCC=5V,  IO=0A,  SS1=SS2=0V

    —     8.5

    —     VCC=14V,  IO=0V,  SS1=SS2=0V

 2    2   2 

    VIN=VCC=15V     VIN=VCC=14V

   0.8    0.8   0.8

    VIN=VCC=15V     VIN=VCC=14V

  95    95   95

    VC/E=20V     VC/E=20V

   0.5    0.5   0.5

    VIN=VCC=15V     VIN=VCC=14V

  60 80   60 80  60 80

    VSSL=0V,  VIN=VCC=15V    VSSL=0V,  VIN=VCC=14V
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（单位：mm）■外形图 (HSOP16)

10.5±0.2

2.
5±

0.
2

最
大

 2
.7

5

7.
5±

0.
2

0.4+0.15/–0.051.27±0.25

2.
0+

0.
2/

–0
.0

8

A

10
.5

±
0.

3

0.
9±

0.
3

0 to 0.1

0 to 8˚

0.25+0.15/–0.05

(2
)

(4
.5

)

1+0.1/–0.05

（散热器厚度）

SK

1.35±–0.2

（在引脚根部与後端之间）

12.2±–0.2

（栅极余量：不包含在尺寸中）

S 0.10 S

控制号

A 的放大视图

16 9

1 8

(11)

916

批号

型号

引脚排列

1 AGND 9 AGND
2 VIN1 0 VREF2

3 VCC A SS2
4 SWout1 B DGND2
5 DGND1 C SWout2
6 SS1 D C/E
7 VREF1 E VIN2

8 N.C F N.C

■方框图

SPI-8001TW/SPI-8002TW

RESET

3V

1V

3V

AGND

SS16

放大缓冲放大器

VREF17

R5

C4

VREFVC/E

VCC

3

14

C/E

VIN1 2

TSD频率
下降

+

SWOUT1

DGND1

DGND2

VIN2

4

5

15

13

L1

Di1

L2

C2

R1

R2

R3

R4

VO1

VO2

AGND

频率下
降截止

+

–
+

– PWM

AGND

1, 9

+

–
–

C7

+

C1 C6

VIN

Di2

3V

SS211

放大缓冲放大器

VREF210R6

C5 +

12

SWOUT2

C3

+

–
+

– PWM

+

–

C8

OSC
复位

PReg启动

频率下
降截止

驱动
PWM
逻辑

OCP

OCP

驱动
PWM
逻辑

UVLO

–

1-1-3 多路输出型稳压集成电路

引脚排列 (SPI-8003TW)
1 AGND 9 AGND
2 VIN1 0 ROSC

3 VCC A VREF2

4 SWout1 B SS2
5 DGND1 C DGND2
6 SS1 D SWout2
7 VREF1 E C/E
8 COSC F VIN2

 产品重量：约 0.86g

SPI-8003TW

3V

1V

3V

AGND

SS16

放大缓冲放大器

VREF17

R5

R7
C9

C5

C6

VREFVC/E

VCC

3

15 C/E

VIN1 2

TSD频率
下降

+

SWOUT1

DGND1

DGND2

VIN2

4

5

16

14

L1

Di1

L2

C2

R1

R2

R3

R4

VO1

VO2

AGND

频率下
降截止

+

– +

–

PWM

AGND

1, 9

+

–
–

C7

+

C1 C4

VIN

Di2

3V

SS212

放大缓冲放大器

VREF211

10

8

R6

+

13

SWOUT2

C3

+

–
+

–

PWM

+

–

C8

OSC

复位
PReg启动

频率下
降截止

驱动
PWM
逻辑

OCP

OCP

驱动
PWM
逻辑

UVLO

–

Cosc

Rosc
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SPI-8001TW/SPI-8002TW/SPI-8003TW

■典型接线图

VIN

GND

VC/E

VCC

3

VIN1 SWout1

R5

C4

C1C6

+

2 4

SS1
6

11

DGND1
5

VIN2
15

SS2

DGND2
12

7
VREF1

13
SWout2

10
VREF2

R6 

C5

C/E

AGND

Ch2

Ch1

14

1, 9

Di2

L2

IREF2

C3

V02

C8

+

GND

Di1

L1

IREF1

C2

R1

R2

R3

R4

V01

C7

+

SPI-8000TW

二极管 Di1、Di2
• 务必使用肖特基势垒二极管充当 Di1 与 Di2。
 如果使用其它二极管（如快速恢复二极管），恢复电压或“打开”电压产生的反向电压可能会将集成电路损坏。

电感 L1、L2
• 如果电感的绕组电阻太高，效率可能会低下，无法达到额定值。

• 过电流保护开始电流大约是 2.0A，因此，请注意由于负载过大或负载短路而引起的磁饱和所导致的电感散热问题。

• 使用环形电感防止通道 SWout1 与 SWout2 之间发生干扰。

电容器 C1、C2、C3
• 由于有很大的纹波电流流过 C1、C2 以及 C3，因此请使用适用于开关式电源的高频低阻抗电容器。尤其是在 C2 与 C3 的阻抗较高时，开关波形在低温

时可能会变得异常。对于 C2 与 C3，请勿使用等效串联电阻 (ESR) 极低的电容器（如 OS 电容器或钽电容器），否则可能会引起异常振荡。

电阻器 R1、R2、R3、R4
• R1、R2、R3 以及 R4 是用来设置输出电压的电阻器。设置这些电阻器，使得 IREF 大约是 1 mA。例如，R1 与 R2 可以按照以下方式计算。

 为了创造最适宜的工作条件，请尽可能紧凑地布置元件。

C1 :  220  µF/50V
C2, C3 :  470  µF/25V
C4, C5 :  1  µF
C6, C7, C8 :  0.1  µF

备注 1： 效率同输入电压与输出电流相关。因此，请从效率图中查出值，然后代入上述公式中的百分比。

备注 2： D1 的热设计必须单独考虑。

■Ta-PD 特性

–25
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 25 50 75 100 125 135 150

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

环境温度 Ta (˚C)

69.2˚C/W (0.84 cm2)

52.3˚C/W (3.34 cm2)

42.6˚C/W (8.64 cm2)

35.8˚C/W (30.8 cm2)
 （覆铜面积）θ j-a

38.2˚C/W (15.6 cm2)

VIN

GND

VC/F

VCC

3

VIN1 SWout1

R5

C5

C1C4

C9 R7

+

2 4

SS1
6

12

DGND1
5

VIN2
16

SS2

DGND2
13

7
VREF1

14
SWout2

11
VREF2

R6 

C6

C/E

AGND CORC RCSC

Ch2

Ch1

15

1, 9 10

Di2

L2

IREF2

C3

VC2

C8

+

GND

Di1

L1

IREF1

C2

R1

R2

R3

R4

VC1

C7

+

8

SPI-8003TW

R5, R6 : 1kΩ
L1, L2 :  47  µH
Di1, Di2 :  SJPB-H6
(Sanken)

C1 :  220  µF/50V
C2, C3 :  470  µF/25V
C4   :  1  µF/50V
C5, C6 :  1  µF/10V
C7, C8 :  0.1  µF/50V

C9 :  100pF/10V
L1, L2 :  47  µH
R2, R4 : 1kΩ
R5, R6 : 1kΩ
Di1, Di2 : SJPB-H6  (Sanken)

R1=
 (VO1–VREF1) 

=
  (VO1–V) 

(Ω),  R2 =
 VREF1 

=
 1 

1(KΩ )
 IREF1  1×10–3   IREF1  1×10–3

=..

VO  ：  输出电压

VIN :  输入电压

IO : 输出电流

ηχ ： 效率 (%)

VF ： D1 正向电压

  SJPB-H6···0.45V  (IO=1A)

PD=VO•IO 
100

 –1 –VF•IO 1– 
VO

 ηχ    VIN
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■绝对最大额定值

单位

V

V

A

W

°C
°C
°C

°C/W

°C/W

符号

VIN*1

VC

IO1

IO2

PD*2

Tj

Top

Tstg

θj-a

θj-c

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

输出电流*1

耗散功率（两个输出打开时）

结温

工作环境温度

储存温度

热阻（结点到环境温度）

热阻（结点到引脚）

额定值

SI-3003KWF

18

6

1.0

1.0

14

-30 到 +125

-30 到 +85

-40 到 +125

66.7

7

*1： VIN (最大)、IO1 (最大) 以及 IO2 (最大) 受以下关系约束：PD = (VIN – VO1) × IO1 + (VIN - VO2) × IO2。

*2： TC = 25°C（充分散热）

 结温超过 135°C 时，内置的过热保护电路便会动作。

■特性
 • 小型全密封装（相当于 TO220F）

 • 输出电流：1.0A × 2

 • 低损失：VDIF ≤ 0.6V（在 IO = 1A 时）

 • 内置过电流与过热保护电路

■用途
 • 副边稳定电源（本地电源）

(Ta=25°C)

■电气特性

*1： IS1 1 与 IS1 2 在 VIN = 过电流保护开始电流条件、且 IO = 10 mA 的条件下，按照输出电压 VO1 与 VO2 下降 5% 指定。

*2： 输出控制端子 VC 开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 等效。因此，器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

 通道 1 与 2 同时打开或关闭。

2 路输出、低损失型线性稳压集成电路SI-3000KWF 系列

1-1-3 多路输出型稳压集成电路

单位

V

mV

mV

V

mV/℃

dB

A

mA

mA

V
V

μA

μA

V

参数

输出电压

线路调整率

负载调整率

输入输出电压差

输出电压的温度系数

纹波抑制比

过电流保护开始电流＊1

静态时电路电流

输出关闭时的电路电流

 控制电压（输出开）＊2

 控制电压（输出关）

  VC端子 控制电流（输出开）

 
 控制电流（输出关）

 
出力OFF時電圧

额定值

SI-3003KWF
 最小 典型 最大

 2.450 2.500 2.550
  VIN＝3.3V、IO＝10mA
 1.764 1.800 1.836
  VIN＝3.3V、IO＝10mA
   20
  VIN＝3.2 到 5V、IO＝10mA
   20
  VIN＝3.2 到 5V、IO＝10mA
   30
  VIN＝3.3V、IO＝0 到 1A
   30
  VIN＝3.3V、IO＝0 到 1A
   0.6
  IO＝1A
  ±0.3
  Tj＝0 到 100℃
  ±0.3
  Tj＝0 到 100℃
  60 
  VIN＝3.3V、f＝100 到 120Hz
  60 
  VIN＝3.3V、f＝100 到 120Hz
 1.2
  VIN＝3.3V
 1.2
  VIN＝3.3V
  1 1.5
  VIN＝3.3V、IO＝0A、VC＝2V
   0.5
  VIN＝3.3V、VC＝0V
 2
   0.8
   5
  VC＝2.7V
 –100
  VC＝0.4V
   0.5

符号

VO1

      条件  
VO2

      条件  
ΔVOLINE1

      条件  
ΔVOLINE2

      条件

ΔVOLOAD1

      条件  
ΔVOLOAD2

      条件  
VDIF1

      条件

ΔVO1/ΔTa

      条件  
ΔVO2/ΔTa

      条件  
RREJ1

      条件

RREJ2

      条件

IS1 1
      条件

IS1 2
      条件

Iq
      条件

 Iq（OFF）

      条件

VC、IH  
VC、IL
IC、IH

      条件

IC、IL
      条件

VO（OFF）
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SI-3000KWF 系列

■外形图 (TO220F-5) （单位：mm）

■Ta-PD 特性

15

10

5

0
–20 0 25 50

环境温度 Ta (˚C)

许
容

损
耗

 P
D
 (

W
)

75 100

无散热器时

75×75×2mm (7.6˚C/W)

200×200×2mm (2.3˚C/W)

100×100×2mm (5.2˚C/W)

涂有硅脂
散热器：铝

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(8
.0

)
(1

7.
9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

  3.2±0.2

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

5.
0±0

.6

16
.9

±0
.3

0.
5

a

1 2 3 4 5

b

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ

a. 型号

b. 批号

引脚排列

1 VC

2 VO1

3 GND
4 VIN

5 VO2

树脂模封装型

不燃性：UL 94V-0
产品重量：约 2.3 g

■方框图

VC

1

3

2

5

VIN

VC

CIN

开/关

REF

TSD

OCP

驱动

+

4

+

–
–

+

+

COUT2

COUT1

AMP2

VOUT2

VOUT1

GND

–

+

+

OCP

驱动

AMP2
–

+
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■绝对最大额定值

单位

V

V

A

W

°C
°C
°C

°C/W

°C/W

符号

VIN*1

VC

IO1

IO2

PD*2

Tj

Top

Tstg

θj-a

θj-c

参数

直流输入电压

输出控制端子电压

输出电流*1

耗散功率（两个输出打开时）

结温

工作环境温度

储存温度

热阻（结点到环境温度）

热阻（结点到引脚）

额定值

SI-3002KWM

18

6

1.0

1.0

1

-30 到 +125

-30 到 +85

-40 到 +125

95

6

*1： VIN (最大)、IO1 (最大) 以及 IO2 (最大) 受以下关系约束：PD = (VIN – VO1) × IO1 + (VIN - VO2) × IO2。

*2： 安装在 30 × 30mm2 的玻璃环氧树脂板上时（覆铜面积 4.3%）

 结温超过 135°C 时，该产品内置的过热保护便会动作。

■特性
 • 小型表面贴装封装 (TO252-5)

 • 输出电流：1.0A × 2

 • 低输入输出电压差：VDIF ≤ 0.6V（在 IO = 1A 时）

 • 内置过电流与过热保护电路

■用途
 • 副边稳定电源（本地电源）

(Ta=25°C)

■电气特性

*1： IS1 1 与 IS1 2 在 VIN = 过电流保护开始电流条件、且 IO = 10 mA 的条件下，按照输出电压 VO1 与 VO2 下降 5% 指定。

*2： 输出控制端子 VC 开路时，输出会关闭。每个输入电平都与 LS-TTL 等效。因此，这些器件可以直接由 LS-TTL 驱动。

 通道 1 与 2 同时打开或关闭。

2 路输出、表面贴装、低损失型线性稳压集成电路SI-3000KWM 系列

1-1-3 多路输出型稳压集成电路

单位

V

mV

mV

V

mV/℃

dB

A

mA

mA

V
V

μA

μA

V

参数

输出电压

线路调整率

负载调整率

输入输出电压差

输出电压的温度系数

纹波抑制比

过电流保护开始电流＊1

静态时电路电流

输出关闭时的电路电流

 控制电压（输出开＊2

 控制电压（输出关）

  VC端子 控制电流（输出开）

 
 控制电流（输出关）

 
出力OFF時電圧

额定值

SI-3002KWM
 最小 典型 最大

 3.234 3.300 3.366

  VIN＝5V、IO＝10mA
 2.450 2.500 2.550
  VIN＝5V、IO＝10mA
   20
  VIN＝4.5 到 10V、IO＝10mA
   20
  VIN＝4.5 到 10V、IO＝10mA
   30
  VIN＝5V、IO＝0 到 1A
   30
  VIN＝5V、IO＝0 到 1A
   0.6
  IO＝1A
  ±0.3
  Tj＝0 到 100℃
  ±0.3
  Tj＝0 到 100℃
  60
  VIN＝5V、f＝100 到 120Hz
  60
  VIN＝5V、f＝100 到 120Hz
 1.2
  VIN＝5V
 1.2
  VIN＝5V
  1 1.5
  VIN＝5V、IO＝0A、VC＝2V
   0.5
  VIN＝5V、VC＝0V
 2
   0.8
   5
  VC＝2.7V
 –100
  VC＝0.4V
   0.5

符号

VO1

      条件  
VO2

      条件  
ΔVOLINE1

      条件  
ΔVOLINE2

      条件

ΔVOLOAD1

      条件  
ΔVOLOAD2

      条件  
VDIF1

      条件

ΔVO1/ΔTa

      条件  
ΔVO2/ΔTa

      条件  
RREJ1

      条件

RREJ2

      条件

IS1 1
      条件

IS1 2
      条件

Iq
      条件

 Iq（OFF）

      条件

VC、IH  
VC、IL
IC、IH

      条件

IC、IL
      条件

VO（OFF）
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SI-3000KWM 系列

■外形图 (TO252-5) （单位：mm）

6.
10

±
±

0.
2

1.
10

±
0.

2

2.
70

±
0.

2

9.
90

±
0.

3

6.60±0.2

C0.60

5.34±0.2

最大 0.70

最
大     1.00 Dp: ±0.1

 

φ

1 2 3 4 5

0.50±0.1

(5˚)(5˚)

(5˚)(5˚)

典型 1.27 典型 1.27

(4
.4

1)

9.
90

±
0.

30

2.
70

±
0.

20

R0
.25

6.60±0.2

(1.50)

(5.04)

5.34±0.20

(0
.8

9)

(1
.5

0)
(0

.8
0)

2.30±0.2

0.50±0.1

0.50±0.1

2.30±0.2

底
板

 0
.0

0~
0.

12
7

(5
˚)

(5
˚)

(5˚)

0~8˚

(1.00)
1.

52
4

+
0.

25
4

–0
.1

27

引脚排列

1 VC

2 VO1

3 GND
4 VIN

5 VO2

■方框图

VC

1

3

2

5

VIN

VC

CIN

开/关

REF

TSD

OCP

驱动

+

4

+

–
–

+

+

COUT2

COUT1

AMP2

VOUT2

VOUT1

GND

–

+

+

OCP

驱动

AMP2
–

+

树脂模封装型

不燃性：UL 94V-0
产品重量：约 1.48 g

CIN：

CO1、CO2：

SI-3000KWM
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选用指南

1-2 电机驱动器

选用指南

型号

PG001M

电源电压 (V)

4.5 到 5.5

2 相步进电机单极驱动器

SLA704x 用串行信号发生器

封装

DIP16

页码

128

106

106

108

116

110

112

114

118

118

120

122

124

126

126

1.0 1.2 1.5 2.0 3.0
SLA7022MU SLA7029M

SMA7022MU SMA7029M

SMA7036M

SDK03M

SLA7027MU SLA7024M SLA7026M

SLA7031M SLA7032M SLA7033M

SLA7050M SLA7051M SLA7052M

SLA7070MR SLA7071MR SLA7072MR SLA7073MR

SLA7070MPR SLA7071MPR SLA7072MPR SLA7073MPR

SLA7042M SLA7044M

SLA7065M SLA7066M SLA7067M

SLA7060M SLA7061M SLA7062M

SLA7075MR SLA7076MR SLA7077MR SLA7078MR

SLA7075MPR SLA7076MPR SLA7077MPR SLA7078MPR

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46
46

封装 备注

内置时序发生器

内置时序发生器、电流感应电阻器

内置时序发生器、电流感应电阻器、保护电路

内置时序发生器、电流感应电阻器

内置时序发生器、电流感应电阻器、保护电路

输出电流
励磁方式

2-相励磁

2W、1-2 相励磁

 微步距支持

4W、1-2 相励磁

 微步距支持

电机电源
电压（V）

使用两块集成电路驱动一台电机。

内置时序发生器

内置时序发生器

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~
~

页码

2 相/1-2 相励磁

ZIP15(SMA15Pin)

ZIP15(SMA15Pin)

PS16(表面贴装)

带散热片的 ZIP18(SLA18Pin)

带散热片的 ZIP18(SLA18Pin)

带散热片的 ZIP18(SLA18Pin)

带散热片的 ZIP23(SLA23Pin)

带散热片的 ZIP23(SLA23Pin)

带散热片的 ZIP18(SLA18Pin)

带散热片的 ZIP21(SLA21Pin)

带散热片的 ZIP21(SLA21Pin)

带散热片的 ZIP23 (SLA23Pin)

带散热片的 ZIP23 (SLA23Pin)

带散热片的 ZIP15(SLA15Pin) 

封装

DIP30Pin
备注

SLA5073+SLA5074 用于输出

页码

132
励磁方式

新五边形驱动嚣

型号

SI-7510

5 相步进电机驱动器

电源电压 (V)

到 44

高压 3 相电机驱动器集成电路

＊：UVLO ....控制電源低下保護

  TD..........過熱検知

  OCP.......過電流保護        
  STP .......直通短路预防

  SSD .......过电流保护软关机

 型号 击穿 输出电流 Ron／Vsat 封装 封装类型 输出单位 源极   保护电路*   主要应用 备注 页码

  电压 （A） （typ）    端子数 UVLO TD OCP STP SSD 
SMA6821MP 250V 2.0 1．4Ω SMA 24pin 全密 MOS 2 ○ ○    风扇电机 内置 7.5V 稳压器输出 134
SMA6822MP  1．5 3．6Ω SMA 24pin 全密 MOS 2 ○ ○    风扇电机 内置 7.5V 稳压器输出 134
SMA6823MP 500V 2．5 1．8Ω SMA 24pin 全密 MOS 2 ○ ○    风扇电机 内置 7.5V 稳压器输出 134
SMA6843MP   1．8Ω SMA 24pin 全密 MOS 3 ○ ○    风扇电机 3 分流 136
SLA6848MP  2．5 1．8Ω SLA 24pin 有散热片 MOS 3 ○ ○    风扇电机，洗碟机泵 3 分流 136
SLA6805MP  3.0 1．75V SLA 23pin 有散热片 IGBT 2 ○  ○   冰箱压缩机  138
SLA6816MP   1．75V SLA 23pin 有散热片 IGBT 2 ○  ○   冰箱压缩机 噪音更低 138
SCM1103M 

600V
 5.0 1．6V SCM 全密 IGBT 3 ○  ○ ○ ○ 冰箱压缩机 3 分流 140

SCM1104M  8.0 1．6V SCM 全密 IGBT 3 ○  ○ ○ ○ 空调压缩机，洗衣机滚筒 3 分流 140
SCM1101M  10 1．6V SCM 全密 IGBT 3 ○  ○ ○ ○ 空调压缩机，洗衣机滚筒 3 分流 140
SCM1105MF  15 1．6V SCM 有散热片 IGBT 3 ○  ○ ○ ○ 空调压缩机，洗衣机滚筒 3 分流 140

备注 页码

130
励磁方式

2 相/2-3 相励磁

型号

SLA7611M

3 相步进电机驱动器

输出电流 (A)

3.0

电源电压 (V)

到 36

封装

带散热片的 ZIP18 (SLA18Pin)
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1-2 电机驱动器集成电路

应用说明应用说明

■ 操作注意事项

使用以下使用 C-MOS 电路充当输入端子的产品时，请注意下列事项。

SMA7036M/SLA7031M/SLA7032M/SLA7033M
SLA7050M/SLA7051M/SLA7052M
SLA7060M/SLA7061M/SLA7062M
SLA7065M/SLA7066M/SLA7067M
SLA7070MR/SLA7071MR/SLA7072MR/SLA7073MR
SLA7070MPR/SLA7071MPR/SLA7072MPR/SLA7073MPR
SLA7075MR/SLA7076MR/SLA7077MR/SLA7078MR
SLA7075MPR/SLA7076MPR/SLA7077MPR/SLA7078MPR
SMA6800MP系列

SCM1100M系列

SSM1000M系列

●注意控制房间的湿度，以免积聚静电。由于静电在冬季是一个很突出的问

题，因此务必采取充分的预防措施。 
注意确保在接线与装配过程中没有将静电施加到集成电路上。采取诸如将印

刷电路板的端子短接之类的预防措施，确保它们具有相同的电势。

■ 安装注意事项

●建议安装扭矩 
0.588 到 0.784 [N•m]（6.0 到 8.0  [kgf•cm]）

●建议使用的硅脂 
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.: G746 
Momentive Performance Materials Inc.: YG-6260 
Dow Corning Toray Silicone Co., Ltd.: SC102 
由于某些硅脂产品中的油脂可能会渗透到器件中，导致器件的使用寿命显著

缩短，因此请仔细选择适当的硅脂。
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1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路

 参数 符号   
额定值

   单位 
   SLA7022MU SLA7029M  SMA7022MU SMA7029M

电机电源电压  VCC   46   V

FET 输出耐压  VDSS   100   V

控制电源电压  VS   46   V

TTL 输入电压  VIN   7   V

参考电压  VREF   2   V

输出电流  IO 1 1.5  1 1.5 A

许容损耗
  PD1 4.5（无散热器） 4.0（无散热器） W 

  PD2 35  (TC=25°C) 28  (TC=25°C) W

通道温度  Tch   +150   °C
储存温度  Tstg   –40 到 +150   °C

■绝对最大额定值 (Ta=25°C)

         额定值

 参数 符号  SLA7022MU   SLA7029M    SMA7022MU   SMA7029M  单位

   最小 典型 最大 最小 典型 最大  最小 典型 最大 最小 典型 最大

控制电源电流
 IS  10 15  10 15   10 15  10 15 

mA
     条件  VS=44V   VS=44V    VS=44V   VS=44V

控制电源电压 VS 10 24 44 10 24 44  10 24 44 10 24 44 V

FET 输出耐压 
VDSS 100   100    100   100   

V
      条件 VS=44V, IDSS=250µA V S=44V, IDSS=250µA V S=44V, IDSS=250µA VS=44V,  IDSS=250µA

FET 导通压降
 VDS   0.85   0.6    0.85   0.6 

V
   条件 ID=1A, VS=14V ID=1A, VS=14V ID=1A, VS=14V ID=1A,  VS=14V

FET 漏电流 
 IDSS   4   4    4   4 

mA
      条件 VDSS=100V，VS=44V VDSS=100V, VS=44V  VDSS=100V, VS=44V VDSS=100V,  VS=44V

FET 二极管正向压降
 VSD   1.2   1.1    1.2   1.1 

V
   条件 ID=1A ID=1A ID=1A ID=1A

  IIH   40   40   40   40  
µA

TTL 输入电流
  条件 VIH=2.4V, VS=44V VIH=2.4V, VS=44V VIH=2.4V, VS=44V VIH=2.4V,  VS=44V

  IIL   –0.8   –0.8    –0.8   –0.8 
mA

   条件 VIL=0.4V, VS=44V VIL=0.4V, VS=44V VIL=0.4V, VS=44V VIL=0.4V,  VS=44V

  VIH 2   2    2   2   

 TTL 输入电压（高电平有效）
  条件 ID=1A ID=1A ID=1A ID=1A   

V
  VIL   0.8   0.8    0.8   0.8 

      条件 VDSS=100V VDSS=100V VDSS=100V VDSS=100V

  VIH 2   2    2   2   

TTL 输入电压（低电平有效）
  条件 VDSS=100V VDSS=100V VDSS=100V VDSS=100V 

V
  VIL   0.8   0.8    0.8   0.8 

   条件 ID=1A ID=1A ID=1A ID=1A   

  Tr  0.5   0.5    0.5   0.5  

   条件 VS=24V, ID=0.8A VS=24V, ID=1A VS=24V, ID=0.8A VS=24V,  ID=1A

开关时间  
Tstg  0.7   0.7    0.7   0.7  

µs
   条件 VS=24V, ID=0.8A VS=24V, ID=1A VS=24V, ID=0.8A VS=24V,  ID=1A

  Tf  0.1   0.1    0.1   0.1

   条件 VS=24V, ID=0.8A VS=24V, ID=1A VS=24V, ID=0.8A VS=24V,  ID=1A

■电气特性 (Ta=25°C)

2 相励磁SLA7022MU/SLA7029M/SMA7022MU/SMA7029M

直
流
特
性

交
流
特
性
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SLA7022MU/SLA7029M/SMA7022MU/SMA7029M

■内部方框图

■典型接线图（建议的元件值）
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r6r5

r2

r1r4r3

C1 C2

TdA

TdB

INA

INB

INA

 

INB

5

14

+

VCC (最大46V)

Vb (5V)

RsRs
C3

11

2

开路
集电极

tdA tdB

励磁信号时序图

2 相励磁

 时钟 0 1 2 3 0 1

 INA H H L L H H

 INB L H H L L H

1-2 相励磁

 时钟  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2  3
 INA H H H H L L L L H H H  H

 tdA  L L L H L L L H L L L  H

 INB L L H H H H L L L L H  H

 tdB  L H L L L H L L L H L  L

●tdA 与 tdB 是倒相级之前的信号。

r1 ：510Ω C1 ：330 到 500pF
r2 ：100Ω (VR) C2 ：330 到 500pF
r3 ：47kΩ C3 ：2200pF
r4 ：47kΩ C4 ：2200pF
r5 ：2.4kΩ Rs ：1.8Ω 典型 (7022MU)
r6 ：2.4kΩ (1~2W)  1Ω 典型 (7029M)

引脚 1, 6, 10, 15
引脚说明

励磁输入信号
高电平有效

OUT A
OUT A
OUT B
OUT B

引脚 1
引脚 6
引脚 10
引脚 15

低电平有效
OUT A
OUT A
OUT B
OUT B

■外形图（带散热片的 ZIP15 [SLA15Pin]/ZIP15[SMA15Pin])
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环氧树脂封装

1.15
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–0.1

（单位：mm）

SLA7022MU/SLA7029M SMA7022MU/SMA7029MA
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. . . . . . .

 产品重量：约6g 产品重量：约4g
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1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路

■绝对最大额定值

 参数 符号 额定值 单位

电机电源电压  VCC 46 V

控制电源电压  VS 46 V

FET 输出耐压  VDSS 100 V

TTL 输入电压  VIN –0.3 到 +7 V

SYNC 端子电压  VSYNC –0.3 到 +7 V

参考电压  VREF –0.3 到 +7 V

检测电压  VRS –5 到 +7 V

输出电流  IO 1.5 A

耗散功率
  PD1 4.0  (Ta=25°C) W 

  PD2 28  (Tc=25°C) W

通道温度  Tch 150 °C
储存温度  Tstg –40  到  +150 °C
工作环境温度  Ta –20  到  +85 °C

■电气特性

 参数 符号  
额定值

  单位
   最小 典型 最大

控制电源电流
 IS  10 15 

mA     条件  VS=44V

控制电源电压 VS 10 24 44 V

FET 输出耐压
 VDSS 100   

V    条件  V S=44V,  IDSS=250µA

FET 导通压降
 VDS   0.6 

V     条件  ID=1A,  VS=10V

FET 二极管正向压降
 VSD   1.1 

V     条件  ISD=1A

FET 漏电流 
 IDSS   250 

µA     条件  VDSS=100V，VS=44V   

  VIH 2

     条件  ID=1A  
V  VIL   0.8

     条件  VDSS=100V 

IN 端子
  VIH 2 

     条件  VDSS=100V  
V

 

  VIL   0.8  

     条件  ID=1A

  II   ±1 
µA     条件  V S=44V,  VI=0 或 5V

  VSYNCH 4.0  

    条件  同步斩波模式  
V  VSYNCL   0.8

SYNC 端子  
条件  异步斩波模式

  ISYNCH   0.1

    条件  VS=44V, VYS=5V  
mA  ISYNCL   –0.1

    条件  VS=44V, VYS=0V  

  VREF 0  2.0  

    条件  参考电压输入  
V  VREF 4.0  5.5

REF 端子
  条件  输出 FET 关闭

  IREF   ±1 
µA    条件  无同步触发器

  RREF  40  
Ω    条件  同步触发器 GND 与 REF 端子之间的电阻   

  Ton  1.5

    条件  VS=24V, ID=1A

  Tr  0.5   

    条件  VS=24V, ID=1A  µs

开关时间  Tstg  0.9  

    条件  VS=24V, ID=1A

  Tf  0.1

    条件  VS=24V, ID=1A

斩波关闭时间
 TOFF  12  

µs    条件  VS=24V

高电平 
有效

低电平 
有效

输入电流 

输入电压

输入电流  

输入电压

输入电流 

内阻

2 相励磁SMA7036M

直
流
特
性

交
流

特
性
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SMA7036M

■内部方框图

■典型接线图（建议的元件值）

励磁信号时序图
2 相励磁

 时钟 0 1 2 3 0 1

 INA H H L L H H

 INB L H H L L H

r1 ：8kΩ
r2 ：2kΩ (VR)
RS (1 到 2W) ：1Ω 典型

PchMOS ：HN1J02FU  (Toshiba)
Inv ：7404

+

–

5 8 14 10 1561
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同步斩
波电路

MOSFET
栅极驱
动电路

MOSFET
栅极驱
动电路

同步斩
波电路

振荡器 振荡器

寄存 寄存

斩波关闭
定时器

（典型 12  S）µ

斩波噪声
消隐定时器

（典型 5  S）µ

斩波噪声
消隐定时器

（典型 5  S）µ

斩波关闭
定时器

（典型 12  S）µ

停用（高电平有效）

Vb (5V)

Vcc (最大 46V)

PchMOS

2

11

5

14

Inv

r2

7

8

+

1 6 10 15

INB

INA

Rs Rs

3 13 129 4

r1

SMA7036M

SyncB INB

INA

VS

RsA GA GBRsBRefA RefB

SyncA

励磁输入信号
高电平有效

OUT A
OUT A
OUT B
OUT B

引脚 1
引脚 6
引脚 10
引脚 15

低电平有效
OUT A
OUT A
OUT B
OUT B

引脚 1, 6, 10, 15
引脚说明
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批号

. . . . . . .
. . . . . . . .

（单位：mm）■外形图 (ZIP15  [SMA15Pin])

产品重量：约4g
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1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路

 参数 符号  
额定值

  单位
   SLA7027MU SLA7024M SLA7026M 

电机电源电压  VCC  46  V

FET 输出耐压  VDSS  100  V

控制电源电压  VS  46  V

输入电压  VIN  7  V

参考电压  VREF  2  V

输出电流  IO 1 1.5 3 A

许容损耗
  PD1  4.5（无散热器）  W

  PD2  35  (TC=25°C)  W  

通道温度  Tch  +150  °C
储存温度  Tstg  –40 到 +150  °C                           

■电气特性

(Ta=25°C)

       额定值

 参数 符号  SLA7027MU   SLA7024M   SLA7026M  单位

   最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 

控制电源电流
 IS  10 15  10 15  10 15 

mA
  条件  VS=44V   VS=44V   VS=44V 

控制电源电压 VS 10 24 44 10 24 44 10 24 44 V

FET 输出耐压
 VDSS 100   100   100   

V
  条件  V S=44V, IDSS=250µA   V S=44V, IDSS=250µA   VS=44V,  IDSS=250µA

FET 导通压降
 VDS   .85   0.6   0.85 

V
  条件  ID=1A, VS=14V   ID=1A, VS=14V   ID=3A,  VS=14V

FET 漏电流 
 IDSS   4   4   4 

mA
  条件  VDSS=100V, VS=44V   VDSS=100V, VS=44V   VDSS=100V,  VS=44V

FET 二极管正向压降
 VSD   1.2   1.1   2.3 

V
  条件  ID=1A   ID=1A   ID=3A  

  IIH   40   40   40 
µA

TTL 输入电流
 条件  VIH=2.4V, VS=44V   VIH=2.4V, VS=44V   VIH=2.4V, VS=44V 

  IIL   –0.8   –0.8   –0.8 
mA

  条件  VIL=0.4V, VS=44V   VIL=0.4V, VS=44V   VIL=0.4V, VS=44V 

  VIH 2   2   2   

TTL 输入电压 条件  ID=1A   ID=1A   ID=3A    
V

（高电平有效） VIL   0.8   0.8   0.8 

  条件  VDSS=100V   VDSS=100V   VDSS=100V  

  VIH 2   2   2   

TTL 输入电压 条件  VDSS=100V   VDSS=100V   VDSS=100V  
V

（低电平有效） VIL   0.8   0.8   0.8 

  条件  ID=1A   ID=1A   ID=3A  

  Tr  0.5   0.5   0.5  

  条件  VS=24V, ID=0.8A   VS=24V, ID=1A   VS=24V,  ID=1A

开关时间  
Tstg  0.7   0.7   0.7  

µs
  条件  VS=24V, ID=0.8A   VS=24V, ID=1A   VS=24V,  ID=1A

  Tf  0.1   0.1   0.1  

  条件  VS=24V, ID=0.8A   VS=24V, ID=1A   VS=24V,  ID=1A

■绝对最大额定值

2 相/1-2 相励磁SLA7027MU/SLA7024M/SLA7026M

直
流
特
性

交
流
特
性
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SLA7027MU/SLA7024M/SLA7026M

■内部方框图

■典型接线图（建议的元件值）

引脚 1、8、11、18
引脚说明

       励磁输入信号

 高电平有效 低电平有效

引脚 1 OUTA OUTA

引脚 8 OUTA OUTA

引脚 11 OUTB OUTB

引脚 18 OUTB OUTB

Reg

IN
 A

V
S

A

R
S

A

2 34

G
A

T
D

A

R
E

F
A

9

Reg

IN
 A

8 1 6 5 7 12 17 16 18 11

IN
 B

IN
 B

V
S

B

G
B

T
D

B

R
E

F
B

R
S

B

14 13 15 10

+
–+

–
+
–

+
–

高电平有效

7 12 8 1 18 11
VSA VSB OUTAOUTB OUTBOUTA

RSA REFA REFB RSB GA GB

9 3 14 10 4 15

C4

r6r5

r2

r1r4r3

C1 C2
13

TdA

TdB

INA

INA

INB

INB

INA

INA

INB

INB

6

5

17

16

高电平
有效

+

VCC (最大 46V)

Vb (5V)

RsRs

C3

SLA7024M   
7026M   
7027MU

2

低电平有效

7 12 8 1 18 11
VSA VSB OUTA OUTB OUTBOUTA

RSA REFA REFB RSB GA GB

9 3 14 10 4 15

C4

r6r5

r2

r1r4r3

C1 C2
13

TdA

TdB

INA

INA

INB

INB

INA

INA

INB

INB

6

5

17

16

低电平
有效

+

VCC (最大 46V)

Vb (5V)

RsRs

C3

SLA7024M   
7026M  
7027MU

2

r1 : 510Ω
r2 : 100Ω (VR)
r3 : 47kΩ
r4 : 47kΩ
r5 : 2.4kΩ
r6 : 2.4kΩ
C1 : 470pF
C2 : 470pF
C3 : 2200pF
C4 : 2200pF
Rs : 1Ω 典型 (7024M)
  0.68Ω 典型 (7026M)
  1.8Ω 典型 (7027MU)

励磁信号时序图
2 相励磁

 时钟 0 1 2 3 0 1

 INA H L L H H L

 INA L H H L L H

 INB H H L L H H

 INB L L H H L L

1-2 相励磁

 时钟 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3
 INA H H L L L L L H H H L L

 INA L L L H H H L L L L L H

 INB L H H H L L L L L H H H

 INB L L L L L H H H L L L L

励磁信号时序图
2 相励磁

 时钟 0 1 2 3 0 1

 INA L H H L L H

 INA H L L H H L

 INB L L H H L L

 INB H H L L H H

1-2 相励磁

 时钟 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3
 INA L L H H H H H L L L H H

 INA H H H L L L H H H H H L

 INB H L L L H H H H H L L L

 INB H H H H H L L L H H H H

r1 : 510Ω
r2 : 100Ω (VR)
r3 : 47kΩ
r4 : 47kΩ
r5 : 2.4kΩ
r6 : 2.4kΩ
C1 : 470pF
C2 : 470pF
C3 : 2200pF
C4 : 2200pF
Rs : 1Ω 典型 (7024M)
  0.68Ω 典型 (7026M)
  1.8Ω 典型 (7027MU)

（1 到 2W）

■外形图（带散热片的 ZIP18 [SLA18Pin])
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（单位：mm）

（1 到 2W）

产品重量：约6g



112 集成电路

1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路

■绝对最大额定值

 参数 符号  
额定值

  单位
   SLA7031M SLA7032M SLA7033M 
电机电源电压  VCC  46  V
控制电源电压  VS  46  V
FET 输出耐压  VDSS  100  V

输入电压
  VIN  –0.3 到 +7  

V
  VSYNC  –0.3 到 +7   
参考电压  VREF  –0.3 到 +7  V
检测电压  VRS  –5 到 +7  V
输出电流  IO 1 1.5 3 A

许容损耗
  PD1  4.5（无散热器）  W

  PD2  35(Tc=25°C)  W
通道温度  Tch  +150  °C
工作环境温度  Ta  –20 到 +85  °C
储存温度  Tstg  –40 到 +150  °C                     

■电气特性
       额定值

 参数 符号  SLA7031M   SLA7032M   SLA7033M  单位

   最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大 

控制电源电流
 IS  10 15  10 15  10 15 

mA
  条件  VS=44V   VS=44V   VS=44V

控制电源电压 VS 10 24 44 10 24 44 10 24 44 V

FET 耐压 
 VDSS 100   100   100   

V
  条件  V S=44V, IDSS=250µA   V S=44V, IDSS=250µA   VS=44V,  IDSS=250µA

FET 导通压降
 VDS   0.85   0.6   0.85 

V
  条件  ID=1A, VS=10V   ID=1A, VS=14V   ID=3A,  VS=14V

FET 二极管正向压降
 VSD   1.2   1.1   2.3 

V
  条件  ISD=1A   ISD=1A   ISD=3A

FET 漏电流 
 IDSS   250   250   250 

µA
  条件  VDSS=100V, VS=44V   VDSS=100V, VS=44V   VDSS=100V, VS=44V 

  VIH 2.0   2.0   2.0  

  条件  ID=1A   ID=1A   ID=3A  
V

  VIL   0.8   0.8   0.8 

  条件  VDSS=100V   VDSS=100V   VDSS=100V

IN 端子  VIH 2.0   2.0   2.0

  条件  VDSS=100V   VDSS=100V   VDSS=100V  
V

  VIL   0.8   0.8   0.8  

  条件  ID=1A   ID=1A   ID=3A

  II   ±1   ±1   ±1 
µA

  条件  VS=44V, VI=0 或 5V   VS=44V, VI=0 或 5V   VS=44V, VI=0 或 5V

  VSYNC   4.0   4.0   4.0

  条件  同步斩波模式  同步斩波模式  同步斩波模式    
V

  VSYNC   0.8   0.8   0.8

SYNC 端子  
条件  异步斩波模式  异步斩波模式  异步斩波模式

  ISYNC   0.1   0.1   0.1

  条件  VS=44V, VSYNC=5V   VS=44V, VSYNC=5V   VS=44V, VSYNC=5V  
mA

  ISYNC   -0.1   –0.1   –0.1

  条件  VS=44V, VSYNC=0V   VS=44V, VSYNC=0V   VS=44V,  VSYNC=0V

  VREF 0  2.0 0  2.0 0  2.0

  条件  参考电压输入   参考电压输入   参考电压输入  
V

  VREF 4.0  5.5 4.0  5.5 4.0  5.5

REF 端子
  条件  输出 FET 关闭   输出 FET 关闭   输出 FET 关闭

  IREF   ±1   ±1   ±1 
µA

  条件  无同步触发器   无同步触发器   无同步触发器

  RREF  40   40   40  

  条件 同步触发器 GND 与 REF 端子之间的电阻 同步触发器 GND 与 REF 端子之间的电阻 同步触发器 GND 与 REF 端子之间的电阻 Ω

检测电压  VRS  VREF   VREF   VREF  V

  Tr  0.5   0.5   0.5 

开关时间  
Tstg  0.7   0.7   0.7  

µs
  Tf  0.1   0.1   0.1

  条件  VS=24V, ID=0.8A   VS=24V, ID=1A   VS=24V,  ID=1A

斩波关闭时间 TOFF  12   12   12  
µs

  条件  VS=24V   VS=24V   VS=24V

输入电压 
（高电平

有效）

输入电压

（低电平

有效）

输入电流

输入电压

输入电流

输入电压

输入电流

内阻

(Ta=25°C)

 参数 符号  
额定值

  单位 备注
   最小  最大 
电机电源电压  VM   44 V
控制电源电压  VS 10  44 V

REF 输入电压
  VREF 0.1  1.0 V 电压低于 0.1V 时，控制电流精度会有所降低。

  VREF(dis) 4.0  5.5 V 输出 MOS FET 关闭 
表面温度  TC   100 °C 引脚 4(15) 引脚的温度（无散热器）

■推荐工作条件

2 相/1-2 相励磁SLA7031M/SLA7032M/SLA7033M

直
流
特
性

交
流
特
性
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SLA7031M/SLA7032M/SLA7033M
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■典型接线图（建议的元件值）
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1-2 相励磁
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励磁信号时序图
2 相励磁
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励磁信号时序图
2 相励磁

 时钟 0 1 2 3 0 1
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1-2 相励磁
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■外形图（带散热片的 ZIP18 [SLA18Pin]) （单位：mm）
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Reg. Reg.

Synchronous
chopping

circuit

Synchronous
chopping

circuit

MOSFET
gate drive

circuit

MOSFET
gate drive

circuit

Oscillator Oscillator

Chopping
OFF timer
(12   s typ) µ

Chopping
OFF timer
(12   s typ) µ

Chopping noise
blanking timer
(5   s typ) µ

Chopping noise
blanking timer
(5   s typ) µ

同步斩
波电路

同步斩
波电路

MOSFET
栅极驱
动电路

MOSFET
栅极驱
动电路

振荡器 振荡器

寄存 寄存

斩波关闭
定时器

（典型 12  S）µ

斩波关闭
定时器

（典型 12  S）µ

斩波噪声
消隐定时器

（典型 5  S）µ

斩波噪声
消隐定时器

（典型 5  S）µ
励磁输入信号

高电平有效
OUT A
OUT A
OUT B
OUT B

引脚 1
引脚 8
引脚 11
引脚 18

低电平有效
OUT A
OUT A
OUT B
OUT B

引脚 1, 8, 11, 18
引脚说明

■内部方框图

r1 : 4kW
r2 : 1kW  (VR)
Rs : 1W 典型 (7031M/7032M)
  0.68W 典型 (7033M)（1 到 2W）

r1 : 4kW
r2 : 1kW  (VR)
Rs : 1W 典型 (7031M/7032M)
  0.68W 典型 (7033M)（1 到 2W）

产品重量：约6g
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■电气特性 （VCC = 5V，VS = 24V，Ta = 25°C，除非另有指定）

■绝对最大额定值

单位

V

V

V

A

V

V

V

W

W

°C
°C
°C

符号

VM

VS

VCC

IO

VIN

VREF

VRS

PD1

PD2

Tj

Ta

Tstg

参数

电机电源电压

负载电源电压

逻辑电源电压

输出电流

逻辑输入电压

REF 输入电压

检测电压

许容损耗

结温

工作环境温度

储存温度

(Ta=25°C)

额定值

 SLA7050M SLA7051M SLA7052M

  46

  46

  7

 1 2 3

  –0.3 到 VCC+0.3

  –0.3 到 VCC+0.3

  -2 到 +2

  4（无散热器）

  20  (TC=25°C)

  +150

  -20 到 +85

  -30 到 +150

单位

mA

µA

mA

V

Ω

V

kHz

V

µA

V

µA

V

µS

µS

µS

µS

参数

主电源电流

逻辑电源电流

输出 MOSFET 耐压

输出 MOSFET 导通电阻

输出 MOSFET 二极管正向

电压

最大时钟频率

逻辑输入电压

逻辑输入电流

REF 输入电压

REF 输入电流

检测电压

PWM 关闭时间

PWM 最短导通时间

休眠 - 启用恢复时间

开关时间

符号

ISS

 条件     

IS

 条件     

ICC

VDSS

 条件     

RDS（开）

 条件     

VSD

 条件     

Fclock

VIL

VIH

IIL

IIH

VREF

 条件     

VREFS

 条件     

IREF

VRS

TOFF

TON（最小）

TSE

 条件     

TONC

  条件     

TOFFC

 条件     

额定值

 SLA7050M SLA7051M SLA7052M

 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

   15   15   15

  正常工作   正常工作   正常工作

   100   100   100

  休眠模式   休眠模式   休眠模式

   3   3   3

 100   100   100

  VS=44V, IDSS=1mA   VS=44V, IDSS=1mA   VS=44V,  IDSS=1mA

   0.85   0.5   0.27

  ID=1A   ID=1A   ID=3A 

   1.2   1.1   2.3

  ISD=1A   ISD=1A   ISD=3A

   100   100   100

   VCC·0.25   VCC·0.25   VCC·0.25

 VCC·0.75   VCC·0.75   VCC·0.75

  ±1   ±1   ±1

  ±1   ±1   ±1

 0  1.5 0  1.5 0  1.5

 正常工作电流控制 正常工作电流控制 正常工作电流控制

 2  VCC 2  VCC 2  VCC

  输出关闭（休眠）   输出关闭（休眠）   输出关闭（休眠）

  ±10   ±10   ±10

  VREF   VREF   VREF

  12   12   12

  5   5   5

 100   100   100

  VREF : 2.0→1.5V, IO : 0.75A   VREF : 2.0→1.5V, IO : 1.5A   VREF  :  2.0→1.5V,  IO  :  2.0A

  2.5   2.5   2.5

  时钟→输出   时钟→输出   时钟→输出

  2.0   2.0   2.0

  时钟→输出   时钟→输出   时钟→输出

■推荐工作条件

2 相/1-2 相励磁，内置时序发生器SLA7050M/SLA7051M/SLA7052M

1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路

参数

电机电源电压

主电源电压

逻辑电源电压

REF 输入电压

表面温度

符号

VM

VS

VCC

VREF

TC

单位

V

V

V

V

°C

额定值

 最小 最大

  44

 10 44

 3.0 5.5

 0.1 1.0

  100

备注

VCC 浪涌电压应该低于 0.5V 。

电压低于 0.1V 时，控制电流精度会有所降低。

引脚 10 的引脚温度（无散热器）
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SLA7050M/SLA7051M/SLA7052M

符号 功能

■内部方框图与引脚排列

V
cc

C
lock

F
ull/H

alf

C
W

/C
C

W V
s

G
B

O
utB

/

O
utB

O
utA

O
utA

/

G
A

N
C

S
enseA

S
ync

R
E

F

G
N

D

S
enseB

MIC

GB

GB/GA/

GA

N
C

1 2 3 4 11 12 14 7 5 15 16 17 18

1310896

OSC OSC

PWMPWM

时序发生器

控制

同步

控制 控制

寄存

休眠

电路

■典型接线图

* VCC 线路噪声注意事项：

 VCC 线路的噪声达到 0.5V 以上的话，器件可能发生误动作。

* 务必将未使用的逻辑输入端子 (CW/CCW, F/H, Sync) 连接到 VCC 或 GND。
* GND 布线注意事项:
 将 VCC 系统 GND (S-GND) 与 VS 系统 GND (P-GND) 同器件 GND（引脚 10）分

开，有助于减少噪声。

Clock

Full/Half

CW/CCW

S
enseA

Sync

REF

G
N

D

S
enseB

V
s

G
B

N
C

O
utB

/

O
utB

O
utA

O
utA

/

G
A

N
C

Vs=10~44V

CA

停用

微机等

Vcc=3.0~5.5V

SLA7051M
SLA7050M

SLA7052M

r1

r2
RsA RsB

CB
Q1

1310

5

6

12

11

7

8

9

Vcc

1 181617151443 2

P-GND
S-GND

* VREF < 1.5V 时，REF 端子转入正常工作状态。

 VREF > 2V 时，输出停用（输出关闭）。

真值表

CW/CCW

Full/Half

REF

Sync

Clock

L

CW

整步

启用

异步

H

CCW

半步

停用

同步

■外形图（带散热片的 ZIP18 [SLA18Pin]) （单位：mm）

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15φ

16
±

0.
2

13
±

0.
2

9.
9

±
0.

2

型号

批号

3.2±0.15×3.8φ 4.8±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

R-End 6.
7±0

.5

9.
7

+
1

–0
.5

(3
)

0.55
+0.2
–0.1

4±0.7

1
+0.2
–0.1

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1

31.3±0.2

成型编号：第 871 号 成型编号：第 872 号

1 2 3 18 123 18

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1 1

+0.2
–0.1

3
±

0.
6

0.
55

+
0.

2
–0

.12.2±0.6

6±0.6

7.5±0.6

4.
6

±
0.

6
1.

6
±

0.
6

. . . . . . . . . . . . . .

引脚号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OutA

NC

OutA

GA

VCC

SenseA

Clock

Sync

Ref

GND

CW/CCW

Full/Half

SenseB

VS

GB

OutB

NC

OutB

A 相输出

不接线

A 相输出

不接线

逻辑电源

A 相电流检测

步进时钟输入

同步 PWM 控制信号输入

控制电流设置与输出关闭

器件 GND

正常/反向控制输入

整步/半步控制输入

B 相电流检测

负载电源（电机电源）

不接线

B 相输出

不接线

B 相输出

Rs=0.1 到 2Ω（耗散功率应为：P   IO2 × RS）

R1=10kΩ  CA=100µF/50V
R2=5.1kΩ (VR) CB=10µF/10V
   Q1:T.B.D

=..

产品重量：约6g
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1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路

■绝对最大额定值
 参数 符号 额定值 单位

电机电源电压  VCC 46 V

FET 输出电压  VDSS 100 V

控制电源电压  VS 46 V

TTL 输入电压  VIN 7 V

参考电压  VREF 2 V

输出电流  IO 1 A

许容损耗  PD 2.5（无散热器） W

通道温度  Tch +150 °C
储存温度  Tstg –40 到 +150 °C                           

■电气特性

 参数 符号  
额定值

  单位
   最小 典型 最大

控制电源电流
 IS  5 7.5 

mA
     条件  VS=44V

控制电源电压 VS 10 24 44 V

FET 输出耐压 
 VDSS 100   

V
    条件  V S=44V,  IDSS=250µA

FET 导通压降
 VDS   0.85 

V
     条件  ID=1A, VS=14V

FET 漏电流 
 IDSS   4 

mA
     条件  VDSS=100V，VS=44V

FET 二极管正向压降
 VSD   1.2 

V
     条件  ID=1A   

  IIH   40 
µA

TTL 输入电流
    条件  VIH=2.4V, VS=44V  

  IIL   –0.8 
mA

     条件  VIL=0.4V, VS=44V  

  VIH 2    

TTL 输入电压    条件  ID=1A    
V

（高电平有效） VIL   0.8 

     条件  VDSS=100V  

  VIH 2    

TTL 输入电压    条件  VDSS=100V  
V

（低电平有效） VIL   0.8 

     条件  ID=1A  

  Tr  0.5  

    条件  VS=24V, ID=0.8A

开关时间  
Tstg  0.7  

µs
    条件  VS=24V, ID=0.8A

  Tf  0.1  

    条件  VS=24V, ID=0.8A

■内部方框图

8

Reg.

2 312

1
6

10

5 7

+
–

+
–

15 13 4

169 IN1 IN2 VS

14

11

NC

NC

RS RS RS GND GND REFTD

引脚 1, 8, 9, 16
引脚说明

励磁输入信号
高电平有效

引脚 1
引脚 16
引脚 8
引脚 9

低电平有效

OUT1 OUT2

OUT2 OUT1

2 相/1-2 相励磁SDK03M

直
流
特
性

交
流
特
性
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SDK03M

■典型接线图（建议的元件值）

高电平有效

+

VCC (最大 46V)

电机线圈
A 相

电机线圈
B 相

电机线圈
A 相

电机线圈
B 相

Vb (5V)

1 16 8 9 7

6

5

IN1

IN2

12
10

15 13 3

C3 r5

RS

4

C1 C2

r2 r6 C4

RS

OUT1 OUT2 VS

GND RS REF
TD

IN1

IN2
2

r3 r1 r4

2

SDK03M
A 相

12
10 4

IN1

IN2

IN1

IN2

6

5

VS OUT2OUT1

REF RS GND
TD

SDK03M
B 相

7 1 16 8 9

3 13 15

高电平
有效

高电平
有效

+

VCC (最大 46V)

Vb (5V)

1 16 8 9 7

6

5

IN1

IN2

12
10

15 13 3

C3 r5

RS

4

C1 C2

r2 r6 C4

RS

OUT2 OUT1 VS 

GND RS REF
TD

IN1

IN2
2

r3 r1 r4

2

SDK03M
A 相

12
10 4

IN1

IN2

IN1

IN2

6

5

VS OUT1OUT2

REF RS GND
TD

SDK03M
B 相

7 1 16 8 9

3 13 15

低电平
有效

低电平
有效

励磁信号时序图

2 相励磁

 相位 时钟 0 1 2 3 0 1
 A 相 IN1 H L L H H L
  IN2 L H H L L H
 B 相 IN1 H H L L H H
  IN2 L L H H L L

1-2 相励磁

 相位 时钟 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3
 A 相 IN1 H H L L L L L H H H L L
  IN2 L L L H H H L L L L L H
 B 相 IN1 L H H H L L L L L H H H
  IN2 L L L L L H H H L L L L

励磁信号时序图

2 相励磁

 相位 时钟 0 1 2 3 0 1
 A 相 IN1 L H H L L H
  IN2 H L L H H L
 B 相 IN1 L L H H L L
  IN2 H H L L H H

1-2 相励磁

 相位 时钟 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3
 A 相 IN1 L L H H H H H L L L H H
  IN2 H H H L L L H H H H H L
 B 相 IN1 H L L L H H H H H L L L
  IN2 H H H H H L L L H H H H

r1 : 510Ω
r2 : 100Ω (VR)
r3 : 47kΩ
r4 : 47kΩ
r5 : 2.4kΩ
r6 : 2.4kΩ
C1 : 470pF
C2 : 470pF
C3 : 2200pF
C4 : 2200pF
RS : 1.8Ω 典型  
    

r1 : 510Ω
r2 : 100Ω (VR)
r3 : 47kΩ
r4 : 47kΩ
r5 : 2.4kΩ
r6 : 2.4kΩ
C1 : 470pF
C2 : 470pF
C3 : 2200pF
C4 : 2200pF
RS : 1.8Ω 典型  

（1 到 2W）

（1 到 2W）

■外形图 (PS16) （单位：mm）

型号

批号

2.54±0.25

0.75
+0.15
−0.05

0.89±0.15

16

最
大

 
6.

8

最大 20.0

19.56±0.2

9

81

最
大

 
4.

0

3.
6

±0
.2

1.
4

±0
.2

0.
3

+0
.1

5
−0

.0
5

8.0±0.5

6.3±0.2

3.0±0.2

0~0.1

1.0±0.3

9.8±0.3

0.
25

低电平有效

产品重量：约1g
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1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路

支持2相/1-2相励磁，内置时序发生器 SLA7070MR,  MPR/7071MR,  MPR/7072MR,  MPR/7073MR,  MPR 

■绝对最大额定值

 参数 符号 额定值 单位  备注

电机电源电压 VM 46 V
主电源电压 VBB 46 V   
逻辑电源电压 VDD 6 V   
输出电流  Io *1 A 模式 F

逻辑输入电压 VIN –0.3 到 VDD+0.3 V   
REF 输入电压 VREF –0.3 到 VDD+0.3 V   
检测电压  VRS ±2 V tw<1µs 除外

耗散功率  PD
 4.7 

W
 Ta =  25°C 时 

   17  Tc =  25°C 时 
结温  Tj +150 °C
工作环境温度 Ta –20 到 +85 °C
储存温度  Tstg –30 到 +150 °C

■特性
 • 内置电流检测电阻器与内置保护电路类型均有提

供

 • 主电源电压 VBB：46 V（最大），正常工作范围 
10 到 44 V

 • 逻辑电源电压 VDD：3.0 到 5.5 V

 • 最大输出电流：1 A、1.5 A、2 A 以及 3 A 均有
提供

 • 内置时序发生器（时钟输入方式）

 • 自励磁 PWM 电流控制

 • 同步 PWM 斩波功能可避免电机处于“保持”模
式时产生噪声

 • 休眠模式可减小待机状态下的集成电路输入电流

 • ZIP 型 23 引脚模制封装（SLA 封装）
*1：以下器件的输出电流值可能存在限制：SLA7070MR 与 MPR (1.0 A)、SLA7071MR 与 MPR (1.5 A)、SLA7072MR 与 

MPR (2.0 A)、SA7073MR 与 MPR (3.0 A)，具体取决于负载比、环境温度以及发热情况。

 在任何情况下，均要确保不超过结温 Tj。

■推荐工作条件

参数

电机电源电压

驱动器电源电压

逻辑电源电压

表面温度

符号

VM

VS

VCC

TC

单位

V

V

V

°C

 额定值

 最小 最大

  44

 10 44

 3.0 5.5

  90

备注

 VCC 浪涌电压应该在 0.5V 以下。

 引脚 12 的引脚温度（无散热器）

15
100

5

0.85
0.6
0.4

0.24
1.1

1.25
1.2
2.1

0.25VDD

0.3
0.45
0.4

0.45
VDD

0.314
0.314
0.211
0.160 
0.75

1.25

1.25

IBB

IBBS

Icc
V(BR)DSS

RDS(ON)

VF

Fclock
VIL

VIH

IIL
IIH

VREF

VREFS

IREF

VSENSE

TSE

tcon

tcoff

RS

Vocp

Iocp

VFlagL

VFlagH

IFlagL

IFlagH

ModeF
Mode8

ton(min)
toff

100

250

0.75VDD

0.04
0.04
0.04
0.04

2

100

0.296
0.296
0.199
0.150 
0.65

1.25VDD

–1.25

 0.7
0.45
0.25
0.18
0.85
1.0
0.95
0.95

±1
±1

±10
VREF

2.0
1.5

0.305
0.305
0.205
0.155

0.7
2.3
3.5
4.6

100
70.7

3
12

mA
µA
mA
V

Ω

V

kHz

V

µA

V

µA
V

µS
µS
µS

Ω

V

A

V

mA

%
%
µs
µs

工作时

“休眠 1”与“休眠 2”模式

VBB=44V, ID=1mA
SLA7070M, ID=1.0A
SLA7071M, ID=1.5A
SLA7072M, ID=2.0A
SLA7073M, ID=3.0A
SLA7070M, ID=1.0A
SLA7071M, ID=1.5A
SLA7072M, ID=2.0A
SLA7073M, ID=3.0A
时钟占空比 = 50% 时

SLA7070MR/7070MPR，在电流设置范围内

SLA7071MR/7071MPR，在电流设置范围内

SLA7072MR/7072MPR，在电流设置范围内

SLA7073MR/7073MPR，在电流设置范围内

输出（关）休眠 1

步进参考电流比率为 100% 时

Sleep1&Sleep2
时钟→输出开

时钟→输出关

SLA7070MR/7070MPR ，电机线圈短路时

SLA7071MR/7071MPR，公差 ±3%

SLA7072MR/7072MPR，公差 ±3%

SLA7073MR/7073MPR，公差 ±3%

SLA7070MPR/7071MPR/7072MPR/7073MPR，电机线圈短路时

SLA7070MPR/7071MPR
SLA7072MPR
SLA7073MPR
SLA7070MPR/7071MPR/7072MPR/7073MPR, IFlagL=1.25mA
SLA7070MPR/7071MPR/7072MPR/7073MPR, IFlagH=–1.25mA

SLA7070MPR/7071MPR/7072MPR/7073MPR

电流从器件流出的方向为负。

参数 符号 单位
额定值

最小 最大典型
条件

主电源电流

逻辑电源电流

输出 MOSFET 耐压

输出 MOSFET 导通电阻

输出 MOSFET 二极管正向压降

最大时钟频率

逻辑输入电压

逻辑输入电流

REF 输入电压

REF 输入电流

检测电压

休眠 - 启用恢复时间

开关时间

检测电阻

过电流检测电压

过电流检测电流

Flag 输出电压

Flag 输出电流

步进参考电流比率

PWM 最短导通时间

PWM 关闭时间

■电气特性
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SLA7070MR,  MPR/7071MR,  MPR/7072MR,  MPR/7073MR,  MPR

■引脚排列■内部方框图

–

+

–

+

O
utB

O
utB

O
utA

O
utA

O
utA

O
utA

O
utB

O
utB

V
D

D

N
.C

.

F
lag

R
ef/S

leep1

M
1

M
2

M
3

C
W

/C
C

W

C
lock

R
eset

V
B

B

RS

SenseB

RS

SenseA

1 2 3 4

5

6 7 8 9 16 10 15 11 20 21 22 2314

MIC

15

17 12

19

18

DAC

OSC OSC

DACDAC

DAC

时序发生器
与

休眠电路

前级
驱动器

PWM
控制

同步控制

PWM
控制

寄存

前级
驱动器

对于 SLA7070MR、7071MR、7072MR 以及 7073MR，保护电路已经去掉，Flag 引脚是 N.C.。 *1：SLA7070MR、7071MR、7072MR 以及 7073MR 为 N.C. 引脚。

■典型接线图

OutBOutAOutA
VDDC1r1

Q1

SLA7070MR,MPR
SLA7071MR,MPR
SLA7072MR,MPR
SLA7073MR,MPR

Reset/Sleep1

Clock

CW/CCW

M1

M2

M3

Sync

N.C.

Flag

Ref/Sleep

OutB
CA

+

BB

SenseA Gnd

C2r2 r3

SenseB

单点
Gnd

逻辑 Gnd 电源 Gnd

Vs=10V 到 44V

Vcc=3.0V 到 5.5V

微机等

* SLA7070MR、7071MR、7072MR 以及 7073MR 中没有 Flag 引脚（引脚 18）。

■外形图（带散热片的 ZIP23 [SLA23Pin])

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15

0.65

22 × P1.27±0.5 = 27.94±1

3.2±0.15 × 3.8

+0.2
–0.1

0.55 +0.2
–0.1

9.
5

+
1

–0
.5

31.3±0.2

9.
9±

0.
2

12
.9

±
0.

2

16
±

0.
2

4.6±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

5±
0.

5
(4

.3
)

4.5±0.7

4–(R1)

R-end

φ

φ

(在顶端测量)

(在根部测量)

(包括树脂毛边)

栅极毛边

 引脚号 符号 功能

   
               

                                    

                            

                            

                     

                                    

                                    

                                             

                                    

                     

                            

                            

                                              

                                              

     

                                                                              

                                               

                             

                                    

                            

               

   

OutA

OutA/

SenseA

N.C.

M1

M2

M3

Clock

VBB

Gnd

Ref/Sleep1

VDD

Reset

CW/CCW

Sync

Flag

SenseB

OutB/

OutB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A 相输出

A 相输出

A 相电流检测

N.C.

励磁模式/休眠 2 设置输入

步进时钟输入

主电源（电机电源）

器件 GND

励磁模式/休眠 1 设置输入

逻辑电源

内部逻辑复位输入

正常/反向控制输入

PWM 控制信号输入

保护电路监视器输出 *1

B 相电流检测

B 相电流输出

B 相电流输出

产品重量：约6g
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1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路

■绝对最大额定值

 参数 符号  
额定值

  单位
   SLA7042M  SLA7044M

电机电源电压  VCC  46  V

FET 输出耐压  VDSS  100  V

控制电源电压  VDD  7  V

输入电压  VIN  –0.5 到 VDD+0.5  V

输出电流  IO 1.2  3.0 A

许容损耗  PD  4.5（无散热器）  W

通道温度  Tch  +150  °C
储存温度  Tstg  –40 到 +150  °C

■电气特性

REF  
端子

端子

DATA、
CLOCK
以及

STROBE

输入电压

输入滞后
电压

输入电压

输入电流

输入电流

支持2W 1-2相励磁/微步距SLA7042M/SLA7044M

直
流
特
性

交
流
特
性

      额定值     
 参数 符号  SLA7042M    SLA7044M  单位

   最小 典型 最大  最小 典型 最大 

控制电源电流
 IDD   7    7 

mA  条件  VDD=5.5V      VDD=5.5V
控制电源电压 VDD 4.5 5 5.5  4.5 5 5.5 V
  VIH 3.5  5  3.5  5 
  条件  VDD=5V      VDD=5V
  VIL 0  1.5  0  1.5 V

  条件  VDD=5V      VDD=5V
  VH  1    1  

V  条件  VDD=5V      VDD=5V
  II   ±1    ±1 

µA  条件  VDD=5V，VI=0 或 5V      VDD=5V,  VI=0  or  5V
  VREF 0.4  2.5  0.4  2.5 
  条件  VDD=5V    VDD=5V  

V  VDISABLE VDD–1  VDD  VDD–1  VDD 

  条件  VDD=5V      VDD=5V
  IREF   ±1    ±1 

µA  条件  VDD=5V，VI=0 或 5V      VDD=5V,  VI=0  or  5V
  Vref  0    0  
  条件  模式 0    MODE  0
  Vref  20    20
  条件  模式 1    MODE  1
  Vref  40    40
  条件  模式 2    MODE  2
  Vref  55.5    55.5
  条件  模式 3    模式 3  

%  Vref  71.4    71.4
  条件  模式 4    MODE  4
  Vref  83    83
  条件  模式 5    MODE  5
  Vref  91    91
  条件  模式 6    MODE  6
  Vref  100    100
  条件  模式 7    MODE  7

FET 导通电压
 VDS   0.8    1.4 

V  条件  ID=1.2A，VDD=4.75V     ID=3.0A,  VDD=4.75V

FET 输出压 
 VDSS 100    100   

V  条件  IDSS=4mA, VDD=5V     IDSS=4mA,  VDD=5V

FET 漏电流 
 IDSS   4    4 

mA  条件  VDSS=100V, VDD=5V     VDSS=100V,  VDD=5V

FET 二极管正向压降
 VSD   1.2    2.3 

V  条件  ID=1.2A    ID=3A
  TOFF  7    7  
  条件  模式 1、2    MODE  1,  2

斩波关闭时间
 TOFF  9    9  

µs  条件  模式 3、4、5    MODE  3,  4,  5
  TOFF  11    11
  条件  模式 6、7    MODE  6,  7
  Tr  0.5    0.5  
  条件  VDD=5V, ID=1A      VDD=5V,  ID=1A

开关时间 Tstg
   0.7    0.7  

µs  条件  VDD=5V, ID=1A      VDD=5V,  ID=1A
  Tf  0.1    0.1
  条件  VDD=5V, ID=1A      VDD=5V,  ID=1A

数据建立时间 "A"
 tsDAT 75    75   

  条件  数据在时钟 ↓ 之前保持有效的时间    数据在时钟 ↓

数据保持时间 “B”
 thDAT 75    75

  条件  数据在时钟 ↓ 之前保持有效的时间    数据在时钟 ↓

数据脉冲时间 “C”
 twDAT 150    150 

  条件        
ns

时钟脉冲宽度 “D”
 twhCLK 100    100 

  条件 

选通稳定时间 “E”
 tpsSTB 100    100

  条件  从时钟 ↓ 到选通脉冲 ↓ 的时间    从时钟周期↓到选通脉冲↓

时钟脉冲 H 宽度“F”
 twhSTB 100    100

  条件 

步进参考电流比率
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SLA7042M/SLA7044M

■内部方框图

■标准外部电路图 ■输出电流公式

K：基于串行信号的参考电压设置比

率（请参考内部方框图）

VDDA VDDB OUT A OUT A OUT B OUT B

REF A

REF B

GND A GND B RS A RS B

7 12 9 10

RS RS

R2 C1

3

14

VREF

R1

5V

启用

4 15 1 8 11 18

5

16

2

13

6

17

CLOCK A

CLOCK B

STROBE A

STROBE B

DATA A

DATA B

VCC

C1 : 500~10000pF

SLA7042M
SLA7044M

O
U

T
 A

O
U

T
 A

V
D

D
 A

V
D

D
 B

O
U

T
 B

R
s 

B

G
N

D
 B

R
ef

 B

R
ef

 A

G
N

D
 A

R
s 

A

D
AT

A
 B

D
AT

A
 A

C
LO

C
K

 B

O
U

T
 B

C
LO

C
K

 A

S
T

R
O

B
E

 B

S
T

R
O

B
E

 A

Vref
0%

20%
40%

55.5%
71.4%

83%
91%

100%

a
0
1
0
1
0
1
0
1

PWM PWM

a b c

a b c

abc

abc

b
0
0
1
1
0
0
1
1

c
0
0
0
0
1
1
1
1

c
0
0
0
0
1
1
1
1

a
0
1
0
1
0
1
0
1

b
0
0
1
1
0
0
1
1

Vref
0%

20%
40%

55.5%
71.4%

83%
91%

100%

启用

比较

相位

复位

复位

启用

比较

相位

复位

复位

锁存

移位寄存器

锁存

移位寄存器

关闭时间定时器
（TOFF 3 步切换）

斩波器打开
噪声过滤器
(2  s)

参考电压 参考电压

相

相

相

相

µ

关闭时间定时器
（TOFF 3 步切换）

斩波器打开
噪声过滤器
(2  s)µ

■串行数据模式

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a b c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a b c相位 相位

OUT 励磁（模式 χ） OUT 励磁（模式 χ）

CLOCK

STROBE

模式 0
(0%)

模式 1
(20%)

模式 2
(40%)

模式 3
(55.5%)

模式 4
(71.4%)

数据

模式 5
(83%)

模式 6
(91%)

模式 7
(100%)

■外形图（带散热片的 ZIP18 [SLA18Pin]) （单位：mm）

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15x3.8

1+0.2
–0.10.65 +0.2

–0.1

17xP1.68±0.4=28.56±1

31.3±0.2

1 2 3 181716

3.2±0.15

型号

批号16
±

0.
2

13
±

0.
2

9.
9±

0.
2

成型编号：第 871 号

4.8±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

R-End

4±0.7

0.55+0.2
–0.1

(3
)

6.
7±

0.
5

9.
7

+
0.

2
–0

.1

17xP1.68±0.4=28.56±1

1+0.2
–0.1

0.65 +0.2
–0.1

7.5±0.6
6±0.6

2.2±0.1

0.
55

+
0.

2
–0

.1

1.
6

±
0.

6
3

±
0.

6

4.
6

±
0.

6

1 2 3 181716

成型编号：第 872 号

φ φ

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

连续输出此串行数据并设置任何意电流。 

然后，使用 STROBE 信号间隔确定参考

电压 Vref 的步进时间。

IO= K ⋅	VREF

 3  RS

产品重量：约6g
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■绝对最大额定值■特性
 • 主电源电压 VBB：46V（最大），建议使用 10 

到 44V
 • 逻辑电源电压 VDD：支持 3.0 到 5.5V
 • 输出电流 IO 列表：1A、2A、3A（最大电流）

 • 支持时钟输入方式微步距驱动（内置时序发生
器）

 • 2W 单相与二相励磁的二相励磁支持

 • 采用自励磁 PWM 电流控制方式

 • 参考其他頁说明

 • ZIP 型 21 引脚模制封装（SLA 封装）

参数

电机电源电压

驱动器电源电压

逻辑电源电压

输出电流

逻辑输入电压

REF 输入电压

检测电压

许容损耗

结温

工作环境温度

储存温度

符号

VM

VBB

VDD

IO

VIN

VREF

VRS

PD

Tj

Ta

Tstg

(Ta=25°C)

   额定值

 SLA7065M SLA7066M SLA7067M

  46 

  46

  7

 1.0 2.0 3.0

  –0.3 到 VDD+0.3

  –0.3 到 VDD+0.3

  –2 到 +2 (tw >1µs)

  3.5（无散热器）

  +150

  -20 到 +85

  -30 到 +150

单位

V

V

V

A

V

V

V

W

°C
°C
°C

符号

VM

VBB

VDD

VREF

TC

■推荐工作条件
额定值

 最小  最大

   44

 10  44

 3.0  5.5

 0.1  1.0

   90

单位

V

V

V

V

°C

参数

电机电源电压

驱动器电源电压

逻辑电源电压

REF 输入电压

表面温度

备注

VDD 浪涌电压应该低于 0.5V 。

电压低于 0.1V ，控制电流精度会有所降低。

引脚 11 的引脚温度（无散热器）

参数

主电源电流

逻辑电源电流

输出 MOSFET 击穿电压

输出 MOSFET 导通电阻

输出 MOSFET 二极管正向压降

最大时钟频率

逻辑输入电压

逻辑输入电流

REF 输入电压

REF 输入电流

Mo 输出电压

Mo 输出电流

Sense 端子流入电流

检测电压

步进参考电流比率

开关时间

PWM 最短打开时间

斩波关闭时间

 

■电气特性 （VDD=5V，VBB=24V，Ta=25°C，除非另有指定）

符号

IBB

条件

IBBS

条件

IDD

V (BR )DS

条件

RDS (ON)

条件

VF

条件

fclk

条件

VIL

VIH

IIL
IIH

条件

IILM

IIH
条件

VREF

条件

VREFS

条件

IREF

VMoL

条件

VMoH

条件

IMoL

IMoH

ISENSE

VSENSE

条件

模式 F
模式 E
模式 C
模式 A
模式 8
模式 6
模式 4
模式 2
条件

TONC

条件

TOFFC

条件

TON (min)

条件

tOFF1

条件

tOFF2

条件

tOFF3

条件

单位

mA

µA

mA

V

Ω

V

kHz

V

µA

V

µA

V

mA

µA

V

%

µs

µs

µs

µs

 

额定值
  SLA7065M   SLA7066M   SLA7067M 
 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大

   15   15   15
  工作时   工作时   工作时 
   100   100   100
  休眠模式   休眠模式   休眠模式

   4   4   4
 100                     100   100
  VBB=44V, ID=1mA   VBB=44V, ID=1mA   VBB=44V,  ID=1mA
  0.7   0.25   0.18 
  ID=1A   ID=2A   ID=3A
  0.85   0.95   0.95 
   IF=1A   IF=2A   IF=3A
 250   250   250
  时钟占空比 = 50% 时   时钟占空比 = 50% 时   时钟占空比 = 50% 时
   VDD·.25   VDD·25   VDD·0.25
 VDD·0.75   VDD·0.75   VDD·0.75
  ±1   ±1   ±1
  ±1   ±1   ±1
 Clock, Reset, CW/CCW, Sync Clock, Reset, CW/CCW, Sync Clock, Reset, CW/CCW, Sync
  –50   –50   –50 
  ±1   ±1   ±1
  M1, M2   M1, M2   M1,  M2
 0  1.5 0  1.5 0  1.5
 正常工作电流控制 正常工作电流控制 正常工作电流控制

 2  VDD 2  VDD 2  VDD

  输出关（休眠）   输出关（休眠）   输出关闭（休眠）

  ±10   ±10   ±10
   1.25   1.25   1.25
   IMOL=1.5mA    IMOL=1.5mA    IMOL=1.5mA
 VDD–1.25   VDD  -1.25   VDD–1.25
   IMOH=–1.5mA    IMOH=–1.5mA    IMOH=–1.5mA
   3   3   3
 –3   –3   –3
  ±10   ±10   ±10
 0.95 1.00 1.05 0.95 1.00 1.05 0.95 1.00 1.05
  模式 F 中 VREF = 1V 时    模式 F 中 VREF = 1V 时   模式 F 中 VREF = 1V 时 
  100   100   100
  98.1   98.1   98.1
  92.4   92.4   92.4
  83.1   83.1   83.1
  70.7   70.7   70.7
  55.5   55.5   55.5
  38.2   38.2   38.2
  19.5   19.5   19.5
 VREF  VSENSE=100%，VREF=0.1 到 1.0V VREF  VSENSE=100%，VREF=0.1 到 1.0V VREF  VSENSE=100%，VREF=0.1 到 1.0V
  2.0   2.0   2.0
  时钟→输出开   时钟→输出开   时钟→输出开

  1.5   1.5   1.5
  时钟→输出关   时钟→输出关   时钟→输出关

  1.8   1.8   1.8
  模式 2 到 F   模式 2 到 F   模式 2 到 F
  12   12   12
  模式 8 到 F   模式 8 到 F   模式 8 到 F
  9   9   9
  模式 4 到 6   模式 4 到 6   模式 4 到 6
  7   7   7
  模式 2   模式 2   模式 2

电流从器件流出的方向为负。

2W 单相与二相励磁的二相励磁支持，内置时序发生器SLA7065M/SLA7066M/SLA7067M

1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路

..= ..= ..=
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SLA7065M/SLA7066M/SLA7067M

■引脚排列

■典型接线图

元件值（典型）

Rs=0.1 到 2Ω（耗散功率应为：P    IO2×Rs)
R1=10kΩ CA=100µF/50V
R2=5.1kΩ (VR) CB=10µF/10V
R3=10kΩ C1=0.1µF

O
utA

V
B

B

R
E

F

G
N

D

S
enseA

S
enseB

O
utA

/

VBB=VM=10~44V

VDD=3.0~5.5V

Q1

R1

R3
R2

RsA RsB

C1

6

8Reset

S-GND

9CW/CCW

10Clock
CB

CA

12M2

13M1

14MO

15Sync

116 2 3

7 5

4

O
utB

O
utB

/

18 19 20 21

P-GND

11 17

SLA7060M 
系列

停用

微机等

 引脚号 符号 功能

■内部方框图

1 2

5 17

O
utA

O
utA

/

O
utA

/

R
E

F

O
utA

3 4 7 6 169 814 13 18 19 20 2112 10

V
D

D

M
O

M
1

M
2

C
W

/C
C

W

O
utB

/

O
utB

/

O
utB

O
utB

C
lock

R
eset

V
B

B

SyncSenseA SenseB15 11GND

OSCOSC

DAC

MIC

–

+

–

+

DAC

寄存

时序发生器
与

休眠电路
前级
驱动器

前级
驱动器

PWM
控制

同步控制

PWM
控制

0.65
+0.2
–0.1

0.55
+0.2
–0.1

16.4±0.2

24.4±0.2

31.0±0.2

31.3±0.2

20×P1.43±0.5=28.6±1

φ 3.2±0.15×3.8

φ 3.2±0.15

4±0.7

4–[R1]

2.45±0.2

4.8±0.2

1.7±0.1

9.
9±

0.
2

12
.9

±
0.

2

16
±

0.
2

17
.9

±
0.

6

5±
0.

5

R-end

1 3
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5 7 9 11 13 15 17 19 21

[包括树脂毛边]

[在顶端测量] [在顶端测量]

[在根部测量]

栅极毛边

[
散

热
器

]

最
小

 
4.

2

成型编号   第 2102 号

■外形图（带散热片的 ZIP21 [SLA21Pin]) （单位：mm）
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24.4±0.2
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20×P1.43±0.5=28.6±0.7

φ 3.2±0.15×3.8
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4.8±0.2

6±0.6
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[包括树脂毛边]

[在顶端测量]

[在根部测量]

[
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测
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[
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栅极毛边

[
散

热
器
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成型编号   第 2104 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

OutA

OutA

SenseA

VDD

REF

Reset

CW/CCW

Clock

GND

M2

M1

MO

Sync

VBB

SenseB

OutB

OutB

A 相输出

A 相输出

A 相电流检测

逻辑电源

控制电流设置与输出关闭控制输入

内部逻辑复位输入

正常/反向控制输入

步进时钟输入

器件 GND

励磁模式设置输入

2 相励磁状态监视器输出

PWM 控制信号输入

主电源（电机电源）

B 相电流检测

B 相输出

B 相输出

* VDD 线路噪声注意事项：

 如果 VDD 线路噪声超过 0.5V，器件可能会发生误动作。

 作为应对办法，可以将 VDD 系统 GND (S-GND) 与 VBB 系统 GND (P-GND) 
在器件 GND（引脚 11）处分开，这样有助于减少噪声。

* 务必将未使用的逻辑输入端子 (CW/CCW, M1, M2, Reset, Sync) 连接到 
VDD 或 GND。

 否则，器件将发生误动作。

* 务必让未使用的逻辑输出端子 Mo 保持开路状态。

=..

产品重量：约6g
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■特性
 • 主电源电压 VBB：46V（最大），建议使用 10 到 

44V
 • 逻辑电源电压 VDD：支持 3.0 到 5.5V
 • 输出电流 IO 列表：1A、2A、3A（最大置位电

流）

 • 支持时钟输入方式微步距驱动（内置时序发生
器）

 • 支持 1-2 相励磁与 4W 1-2 相励磁

 • 自励磁 PWM 电流控制方式

 • 内置同步斩波功能，可避免电机在处于保持状态
发出可以听见的噪声

 • ZIP 型 21 引脚塑封封装（SLA 封装）

■绝对最大额定值

参数

电机电源电压

驱动器电源电压

逻辑电源电压

输出电流

逻辑输入电压

REF 输入电压

检测电压

耗散功率

结温

工作环境温度

储存温度

符号

VM

VBB

VDD

IO

VIN

VREF

VRS

PD

Tj

Ta

Tstg

(Ta=25°C)

额定值

 SLA7060M SLA7061M SLA7062M

  46 

  46

  7

 1.0 2.0 3.0

  –0.3 到 VDD+0.3

  –0.3 到 VDD+0.3

  –2 到 +2 (tw >1µs)

  3.5（无散热器）

  +150

  -20 到 +85

  -30 到 +150

单位

V

V

V

A

V

V

V

W

°C
°C
°C

符号

VM

VBB

VDD

VREF

TC

■推荐工作条件
额定值

 最小  最大

   44

 10  44

 3.0  5.5

 0.1  1.0

   90

单位

V

V

V

V

°C

参数

电机电源电压

驱动器电源电压

逻辑电源电压

REF 输入电压

表面温度

备注

VDD 浪涌电压应该低于 0.5V 。

电压低于 0.1V ，控制电流精度会有所降低。

引脚 11 的引脚温度（无散热器）

参数

主电源电流

逻辑电源电流

输出 MOSFET 耐压

输出 MOSFET 导通电阻

输出 MOSFET 二极管正向压降

最大时钟频率

逻辑输入电压

逻辑输入电流

REF 输入电压

REF 输入电流

Mo 输出电压

Mo 输出电流

Sense 端子流入电流

检测电压

步进参考电流比率

开关时间

PWM 最短打开时间

斩波关闭时间

 

■电气特性 （VDD=5V，VBB=24V，Ta=25°C，除非另有指定）

符号

IBB

条件
IBBS

条件
IDD

V (BR )DS

条件
RDS (ON)

条件
VF

条件
fclk

条件
VIL

VIH

IIL
IIH

条件
IILM

IIH
条件
VREF

条件
VREFS

条件
IREF

VMoL

条件
VMoH

条件
IMoL

IMoH

ISENSE

VSENSE

条件
模式 F
模式 E
模式 D
模式 C
模式 B
模式 A
模式 9
模式 8
模式 7
模式 6
模式 5
模式 4
模式 3
模式 2
模式 1
条件
TONC

条件
TOFFC

条件
TON (min)

条件
tOFF1

条件
tOFF2

条件
tOFF3

条件

单位

mA

µA

mA

V

Ω

V

kHz

V

µA

V

µA

V

mA

µA

V

%

µs

µs

µs

µs

 

额定值 
  SLA7060M   SLA7061M   SLA7062M 
 最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大
   15   15   15
  工作时   工作时   工作时 
   100   100   100
  休眠模式   休眠模式   休眠模式
   4   4   4
 100                     100   100
  VBB=44V, ID=1mA   VBB=44V, ID=1mA   VBB=44V,  ID=1mA
  0.7   0.25   0.18 
  ID=1A   ID=2A   ID=3A
  0.85   0.95   0.95 
   IF=1A   IF=2A   IF=3A
 250   250   250
  时钟占空比 = 50% 时   时钟占空比 = 50% 时   时钟占空比 = 50% 时
   VDD·0.25   VDD·25   VDD·0.25
 VDD·0.75   VDD·0.75   VDD·0.75
  +1   +1   +1
  +1   +1   +1
 Clock, Reset, CW/CCW, Sync Clock, Reset, CW/CCW, Sync Clock, Reset, CW/CCW, Sync
  –50   –50   –50 
  +1   +1   +1
  M1, M2   M1, M2   M1,  M2
 0  1.5 0  1.5 0  1.5
 正常工作电流控制 正常工作电流控制 正常工作电流控制
 2  VDD 2  VDD 2  VDD

  输出关（休眠）   输出关（休眠）   输出关闭（休眠）
  +10   +10   +10
   1.25   1.25   1.25
   IMOL=1.5mA    IMOL=1.5mA    IMOL=1.5mA
 VDD–1.25   VDD  -1.25   VDD–1.25
   IMOH=–1.5mA    IMOH=–1.5mA    IMOH=–1.5mA
   3   3   3
 –3   –3   –3
  +10   +10   +10
 0.95 1.00 1.05 0.95 1.00 1.05 0.95 1.00 1.05
  模式 F 中 VREF = 1V 时    模式 F 中 VREF = 1V 时   模式 F 中 VREF = 1V 时
  100   100   100
  98.1   98.1   98.1
  95.7   95.7   95.7
  92.4   92.4   92.4
  88.2   88.2   88.2
  83.1   83.1   83.1
  77.3   77.3   77.3
  70.7   70.7   70.7
  63.4   63.4   63.4
  55.5   55.5   55.5
  47.1   47.1   47.1
  38.2   38.2   38.2
  29   29   29
  19.5   19.5   19.5
  9.8   9.8   9.8
 VREF  VSENSE=100%，VREF=0.1 到 1.0V VREF  VSENSE=100%，VREF=0.1 到 1.0V VREF  VSENSE=100%，VREF=0.1 到 1.0V
  2.0   2.0   2.0
  时钟→输出开   时钟→输出开   时钟→输出开
  1.5   1.5   1.5
  时钟→输出关   时钟→输出关   时钟→输出关
  1.8   1.8   1.8
  模式 1 到 F   模式 1 到 F   模式 1 到 F
  12   12   12
  模式 8 到 F   模式 8 到 F   模式 8 到 F
  9   9   9
  模式 4 到 7   模式 4 到 7   模式 4 到 7
  7   7   7
  模式 1 到 3   模式 1 到 3   模式 1 到 3

电流从产品流出的方向为负。

支持 1-2 相与 4W 1-2 相励磁，内置时序发生器SLA7060M/SLA7061M/SLA7062M

1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路
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125集成电路

SLA7060M/SLA7061M/SLA7062M

1 2

5 17
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utB
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utB

C
lock

R
eset

V
B

B

SyncSenseA SenseB15 11GND

OSCOSC

DAC

MIC

–

+

–

+

DAC

寄存

时序发生器
与

休眠电路
前级
驱动器

前级
驱动器

PWM
控制

同步控制

PWM
控制

■典型接线图

■内部方框图

■外形图（带散热片的 ZIP21 [SLA21Pin]) （单位：mm）

O
utA

V
B
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R
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F

G
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D

S
enseA

S
enseB

O
utA

/

VBB=VM=10~44V

VDD=3.0~5.5V

Q1

R1

R3
R2

RsA RsB

C1

6

8Reset

S-GND

9CW/CCW

10Clock
CB

CA

12M2

13M1

14MO

15Sync

116 2 3

7 5

4

O
utB

O
utB

/

18 19 20 21

P-GND

11 17

SLA7060M 
系列

停用

微机等

0.65
+0.2
–0.1

0.55
+0.2
–0.1

16.4±0.2

24.4±0.2

31.0±0.2

31.3±0.2

20×P1.43±0.5=28.6±1

φ 3.2±0.15×3.8

φ 3.2±0.15

4±0.7

4–[R1]

2.45±0.2

4.8±0.2

1.7±0.1

9.
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0.
2
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±
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16
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0.
2

17
.9

±
0.

6

5±
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5

R-end
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5 7 9 11 13 15 17 19 21

[包括塑胶毛边]

[在顶端测量] [在顶端测量]

[在根部测量]

栅极毛边

[
散

热
器

]

最
小

 
4.

2

成型编号   第 2102 号

0.
55

+
0.

2
–0

.1

16.4±0.2

24.4±0.2

31.0±0.2

31.3±0.2

20×P1.43±0.5=28.6±0.7

φ 3.2±0.15×3.8

φ 3.2±0.15

2.45±0.2

4.8±0.2

6±0.6
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[4
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1.
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0.
5

9.
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2

12
.9

±
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2

16
±

0.
2

1 3
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5 7 9 11 13 15 17 19 21

0.65
+0.2
–0.1

[包括塑胶毛边]

[在顶端测量]

[在根部测量]

[
在
顶
端
测
量
]

[
在
顶
端
测
量
]

栅极毛边

[
散
热
器
]

成型编号   第 2104 号

■引脚排列
 引脚号 符号 功能

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

OutA

OutA

SenseA

VDD

REF

Reset

CW/CCW

Clock

GND

M2

M1

MO

Sync

VBB

SenseB

OutB

OutB

A 相输出

A 相输出

A 相电流检测

逻辑电源

控制电流设置与输出关闭控制输入

内部逻辑复位输入

正常/反向控制输入

步进时钟输入

器件 GND

励磁模式设置输入

2 相励磁状态监视器输出

PWM 控制信号输入

驱动器电源（电机电源）

B 相电流检测

B 相输出

B 相输出

元件值（典型）

Rs=0.1 到 2Ω（许容损耗应为：P    IO2×Rs)
R1=10kΩ CA=100µF/50V
R2=5.1kΩ (VR) CB=10µF/10V
R3=10kΩ C1=0.1µF

* VDD 线路噪声注意事项：

 如果 VDD 线路噪声超过 0.5V，器件可能会发生误动作。作为应对办法，

可以将 VDD 系统 GND (S-GND) 与 VBB 系统 GND (P-GND) 在器件 GND
（引脚 11）处分开，这样有助于减少噪声。

* 务必将未使用的逻辑输入端子 (CW/CCW, M1, M2, Reset, Sync) 连接到 
VDD 或 GND。

 否则，器件将发生误动作。

* 务必让未使用的逻辑输出端子 Mo 保持开路状态。

=..

产品重量：约6g



126 集成电路

 SLA7075MR,  MPR/7076MR,  MPR/7077MR,  MPR/7078MR,  MPR 

■绝对最大额定值
 参数 符号 额定值 单位  备注

电机电源电压 VM 46 V
驱动器电源电压 VBB 46 V   
逻辑电源电压 VDD 6 V   
输出电流  Io *1 A Vref=0.4V，模式 F

逻辑输入电压 VIN –0.3 到 VDD+0.3 V   
REF 输入电压 VREF –0.3 到 VDD+0.3 V   
检测电压  VRS ±2 V tw<1µs 除外

许容损耗
  

PD
 4.7 

W
 Ta =  25°C 时 

   17  Tc =  25°C 时 
结温  Tj +150 °C
工作环境温度 Ta –20 到 +85 °C
储存温度  Tstg –30 到 +150 °C

■特性
 • 内置电流检测电阻器与内置保护电路类型均有提

供

 • 主电源电压 VBB：46 V（最大），正常工作范围 
10 到 44 V

 • 逻辑电源电压 VDD：3.0 到 5.5 V

 • 最大输出电流：1 A、1.5 A、2 A 以及 3 A 均有
提供

 • 内置时序发生器

 • 采用自励磁 PWM 电流控制，且关闭时间固定

 • 同步 PWM 斩波功能可避免电机处于“保持”模
式时产生噪声

 • 休眠模式可减小待机状态下的集成电路输入电流

 • ZIP 型 23 引脚模制封装（SLA 封装）
*1：以下器件的输出电流值可能存在限制：SLA7075MR 与 MPR (1.0 A)、SLA7076MR 与 MPR (1.5 A)、SLA7077MR 与 

MPR (2.0 A)、SA7078MR 与 MPR (3.0 A)，具体取决于负载比、环境温度以及发热情况。

 在任何情况下，均不要超过结温 Tj。

■推荐工作条件

参数

电机电源电压

驱动器电源电压

逻辑电源电压

REF 输入电压

表面温度

符号

VM

VS

VDD

VREF

TC

单位

V

V

V

V

°C

 额定值

 最小 最大

  44

 10 44

 3.0 5.5

 0.0 0.4

  90

备注

 VCC 浪涌电压应该为低于 0.5V 。

 操作电流控制时

 引脚 12 的引脚温度（无散热器）

15
100
5

0.85
0.6
0.4
0.24
1.1
1.25
1.2
2.1

0.25VDD

0.3
0.45
0.4
0.45
VDD

0.314
0.314
0.211
0.160 
0.75

1.25

1.25

1.25

1.25

IBB

IBBS

Icc
V(BR)DSS

RDS(ON)

VF

Fclock
VIL

VIH

IIL
IIH

VREF

VREFS

IREF

VSENSE

TSE

tcon

tcoff

RS

Vocp

Iocp

VFlagL

VFlagH

IFlagL

IFlagH

ModeF
ModeE
ModeD
ModeC
ModeB
ModeA
Mode9
Mode8
Mode7
Mode6
Mode5
Mode4
Mode3
Mode2
Mode1
VMOL

VMOH

IMOL

IMOH

ton(min)
toff1
toff2
toff3

100

250

0.75VDD

0.04
0.04
0.04
0.04

2

100

0.296
0.296
0.199
0.150 
0.65

1.25-VDD

–1.25

VDD–1.25

–1.25

 0.7
0.45
0.25
0.18
0.85
1.0
0.95
0.95

±1
±1

±10
VREF

2.0
1.5

0.305
0.305
0.205
0.155
0.7
2.3
3.5
4.6

100
98.1
95.7
92.4
88.2
83.1
77.3
70.7
63.4
55.5
47.1
38.2
29.0
19.5
9.8

1.7
12
9
7

mA
µA
mA
V

Ω

V

kHz

V

µA

V

µA
V

µS
µS
µS

Ω

V

A

V

mA

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

V

mA

µS
µS
µS
µS

参数 符号 单位
额定值

最小 最大典型
条件

主电源电流

逻辑电源电流

输出 MOSFET 击穿电压

输出 MOSFET 导通电压

输出 MOSFET 二极管正向压降

最大时钟频率

逻辑输入电压

逻辑输入电流

REF 输入电压

REF 输入电流

检测电压

休眠 - 启用恢复时间

开关时间

检测电阻

过电流检测电压

过电流检测电流

Flag 输出电压

Flag 输出电流

步进参考电流比率

Mo（负载）输出电压

Mo（负载）输出电流

PWM 最短打开时间

PWM 关闭时间

工作时

“休眠 1”与“休眠 2”模式

VBB=44V, ID=1mA
SLA7075M, ID=1.0A
SLA7076M, ID=1.5A
SLA7077M, ID=2.0A
SLA7078M, ID=3.0A
SLA7075M, ID=1.0A
SLA7076M, ID=1.5A
SLA7077M, ID=2.0A
SLA7078M, ID=3.0A
时钟占空比 = 50% 时

SLA7075MR/7075MPR，在电流设置范围内

SLA7077MR/7076MPR，在电流设置范围内

SLA7077MR/7077MPR，在电流设置范围内

SLA7078MR/7078MPR，在电流设置范围内

输出（关）休眠 1 

步进参考电流比率为 100% 时

Sleep1&Sleep2
时钟→输出开

时钟→输出关

SLA7075MR/7075MPR，公差 ±3%

SLA7076MR/7076MPR，公差 ±3%

SLA7077MR/7077MPR，公差 ±3%

SLA7078MR/7078MPR，公差 ±3%

SLA7075MPR/7076MPR/7077MPR/7078MPR，电机线圈短路时

SLA7075MPR/7076MPR
SLA7077MPR
SLA7078MPR
SLA70750MPR/7076MPR/7077MPR/7078MPR, IFlagL=1.25mA
SLA7075MPR/7076MPR/7077MPR/7078MPR, IFlagH=-1.25mA

SLA7075MPR/7076MPR/7077MPR/7078MPR

IMOL=1.25mA
IMOH=-1.25mA

Mode 8 到 F
Mode 4 到 7
Mode 1 到 3

■电气特性

支持 2 相/4 W1-2 相励磁，内置时序发生器

1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

■引脚排列■内部方框图
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C
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RS

SenseA
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5
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MIC

15

17 12

19

18

DAC

OSC OSC

Sync Gnd

DACDAC

DAC

寄存

时序发生器
与

休眠电路

前级
驱动器

前级
驱动器

PWM
控制

同步控制

PWM
控制

对于 SLA7075MR、7076MR、7077MR 以及 7078MR，保护电路已经去掉，标志引脚是 N.C.。 *1：SLA7075MR、076MR、7077MR 以及 7078MR 为 N.C. 引脚。

■典型接线图

OutBOutAOutA
VDDC1r1

Q1

SLA7075MR,MPR
SLA7076MR,MPR
SLA7077MR,MPR
SLA7078MR,MPR

Reset/Sleep1

Clock

CW/CCW

M1

M2

M3

Sync

MO

Flag

Ref/Sleep

OutB
CA

Vs=10V to 44V

+

BB

SenseA Gnd

C2

Logic Gnd Power Gnd

CB

r2

微机等

r3

SenseB

Vcc=3.0V to 5.5V

One-point
Gnd
   

* SLA7075MR、7076MR、7077MR 以及 7078MR 中没有“标志”引脚（引脚 18）。

■外形图（带散热片的 ZIP23 [SLA23Pin])

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15
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R-end

φ
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[包括树脂毛边]

[在顶端测量]

[在根部测量]

栅极毛边

 引脚号 符号 功能

SLA7075MR,  MPR/7076MR,  MPR/7077MR,  MPR/7078MR,  MPR

OutA

OutA/

SenseA

MO

M1

M2

M3

Clock

VSS

Gnd

Ref/Sleep1

VDD

Reset

CW/CCW

Sync

Flag*1

SenseB

OutB/

OutB

A 相输出

A 相输出

A 相电流检测

2 相励磁状态监视器输出

励磁模式/休眠 2 设置输入

步进时钟输入

驱动器电源（电机电源）

器件 GND

励磁模式/休眠 1 设置输入

逻辑电源

内部逻辑复位输入

正常/反向控制输入

PWM 控制信号输入

保护电路监视器输出 *1

B 相电流检测

B 相电流输出

B 相电流输出

产品重量：约6g



128 集成电路

1-2-1 2 相步进电机单极驱动器集成电路

■绝对最大额定值
 参数 符号 额定值 单位

电源电压  VDD –0.5 到 7 V

输入电压  VI –0.5 到 VDD+0.5 V

输入电流  II ±10 mA

输出电压  VO –0.5 到 VDD+0.5 V

输出电流  IO ±5 mA

耗散功率  PD 200 mW

工作温度  TOP –20 到 +85 °C
储存温度  Tstg –40 到 +150 °C  

 参数 符号 条件  
额定值

  单位 
    最小 典型 最大

电源电压  VDD  4.5  5.5 V

电源电流  IDD VDD=5.5V  0.35 0.45 mA

输出电压
  VOH 

VDD=5V, IO=±3mA
 4.5   

V
 

  VOL    0.4

输入电流  II VDD=5V，VI=0 或 5V   ±1 µA

输入电压
  VIH 

VDD=5V
 3.5  5 

V
  VIL  -0.3  1.5

输入滞后电压 VH VDD=5V  1  V

输入电容  CI VDD=5V  5 10 pF

内部振荡频率 F 
VDD=5V

  1.5  MHz

传播延迟时间
 TCS 

请参考“图1”。
  50 100 

ns
  TCC   430 550

输出电压  Tr VDD=5V, CL=15pF  20  
ns

升降时间  Tf 请参考“图 2”。  20

CLOCK IN 端子 VCIH 高电平时间，VDD=5V 4.5   
µs

输入时钟周期时间 VCIL 低电平时间，VDD=5V 0.5

复位设置时间 (A) tsR 从/到 CLOCK_IN ↑ 
100

   
ns

复位输入后的稳定时间 (B)  tpsR 请参考“图 3”。

信号设置时间 (C) tsS 从/到 CLOCK_IN ↑ 
100

   
ns

信号输入后的稳定时间 (D) tpsS 请参考“图 3”。

(Ta=25°C)■电气特性

CLOCK_IN

CLOCK_OUT

DATA

STROBE

TCC

TCS1/F 1/F

CLOCK_OUT
DATA
STROBE

90%

10%

Tr Tf

CLOCK_IN

RESET

MO

MS1

MS2

CW/CCW

VC

A

B

C

D C D C D

C

D

励磁转换点

仅当 CLOCK-IN 电平是 L 时，才会发生 VC 转换。

图 1 图 3 时序条件图 2

(Ta=25°C)

■典型接线图

5V

16

MPU

VDD
RESET

CLOCK_IN

CLOCK
_OUT CLOCK_A

CLOCK_B

STROBE_A SLA7042M
SLA7044MSTROBE_B

DATA_A

DATA_B

STROBE

DATA_A

DATA_B

CW/CCW

MS1

MS2

VC

MO
NC GND CP1 CP2

1
14

13

11

10

2

3

6

7

15

12

NC NC NC

Rs Rs

8 5 4

9

P
G
0
0
1
M

SLA7042M 与 SLA7044M 用串行信号发生器集成电路PG001M

直
流
特
性

交
流
特
性
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PG001M

■内部方框图

(A)
励磁模式设置部分

MS1 6

MS1 7

VC

2h

a

b

c

Q1 Q2 Q3 Q4 相位

15

GND
8

VDD

SET

16

CLOCK_OUT14

DATA_A11

DATA_B10

STROBE13

CP1
5

CP2
4

NC
12

MO 9

CLOCK_IN 2

RESET 1

CW/CCW 3

(B)
并行信号发生器

(C)
并行-串行
信号转换器

(D)
加/减计数器

(E)
振荡器

··· 输入

··· 输出

（编号表示
引脚编号。）

将所有未使用的输入引脚连接到 H 或 L 电平（引脚 CP1、CP2 以及 NC 除外）

■输出模式与输出脉冲

CLOCK
_OUT

STROBE 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Phase a

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

b c Phase a b c
CLOCK
_OUT

STROBE

 输出脉冲

OUT 励磁

 输出脉冲

OUT 励磁

输
出

模
式

输
出

模
式

■输出模式序列
1

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3

5

5

3

CLOCK

MO

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

CW/CCW

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW

L

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2

6

6

2

2

6

6

2

3

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

1

7

7

1

4

H

=

=

=

=

=

=

=

=

0

7

7

0

0

7

7

0

0

7

7

0

5

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

1

7

7

1

6

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2

6

6

2

2

6

6

2

7

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3

5

5

3

8

L

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

5

3

3

5

10

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

6

2

2

6

6

2

2

6

11

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7

1

1

7

12

H

=

=

=

=

=

=

=

=

7

0

0

7

7

0

0

7

7

0

0

7

13

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7

1

1

7

14

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

6

2

2

6

6

2

2

6

15

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

5

3

3

5

16

L

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

17

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3

5

5

3

18

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2

6

6

2

2

6

6

2

19

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

1

7

7

1

20

H

=

=

=

=

=

=

=

=

0

7

7

0

0

7

7

0

0

7

7

0

21

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

1

7

7

1

22

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2

6

6

2

2

6

6

2

23

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3

5

5

3

24

L

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

25

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

5

3

3

5

26

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

6

2

2

6

6

2

2

6

27

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7

1

1

7

28

H

=

=

=

=

=

=

=

=

7

0

0

7

7

0

0

7

7

0

0

7

29

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7

1

1

7

     

30

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

6

2

2

6

6

2

2

6

31

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

5

3

3

5

32

L

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RESET

励磁方式

2-2 相
整步 (1)
(VC:H)

2-2 相
整步 (2)
(VC:L)

1-2 相
半步

W1-2 相
1/4 步

2W1-2 相
1/8 步

=:无输出

■输入与输出功能关系表

RESET MO STROBECLOCK
_IN

CW
/CCW

CLOCK
_OUT

DATA
-A

CW

CCW

CW
L H

L H

H H

H H

×

×

L

L

CCW

RESET

CW

CCW

DATA
-B

输入 输入输出

模式

输出模式
 4 或 7 
输出模式

输出模式
 4 或 7 
输出模式

■励磁选用表

0

VC

H

L

L

L

H

L

L

L

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

− −

−

−

−

−

−

−

−

L

H

×

×

H H×

MS1 MS2 0% 20% 40% 55.5% 71.4% 83% 91% 100%

141%

100%

100%

100%

100%

1 2 3 4 5 6 7
励磁方式

输入 SLA7042M/7044M 的输出电流模式

励磁模式选择

转矩矢量

2-2 相
整步

1-2 相
半步

W1-2 相
1/4 步

2W1-2 相
1/8 步

19.2
最大 20.0

6.
3

最
大

 6
.6

5

16 9

1
0.89

批号

型号

2.54±0.25 0.48±0.10

最
小

0.5
1

最
小

2.
54

最
大

5.
08

1.3
8

7.62

0.25
+0.11
−0.05

0 to 15°C

■外形图 (DIP16) （单位：mm）

×	： 无意义

* ： 输出模式是 4:4 (7:7)、4:4 
(7:7)、4:4 (7:7) 或 4:4 (7:7) 
时，M O  输出低电平，而 
CLOCK_IN 处于高电平。

  括号 (     ) 中的模式用于 2-2 
相 VC:H。

产品重量：约1g
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■推荐工作条件
 参数 符号 额定值 单位 备注 

       
       
       
         

VBB

VCC

VREF

TC

主电源电压

逻辑电源电压

REF 输入电压

表面温度

10 到 30

3 到 5.5

0.2 到 VCC

最大 110

V

V

V

°C

VCC 浪涌电压应该低于 0.5V 。

电压低于 0.2V ，控制电流精度会有所降低。

引脚 10 的温度（无散热器）

■绝对最大额定值 (Ta=25°C)

 参数 符号 额定值 单位 备注

主电源电压  VBB 36 V

逻辑电源电压  VCC 7 V

输出电流
  IO（平均） 3 A

  IO（峰值） 6 A tw  <  1ms

逻辑输入电压  VIN –0.3 到 VCC+0.3 V

REF 输入电压  VREF –0.3 到 VCC+0.3 V

PFD 输入电压 VPFD –0.3 到 VCC+0.3 V

检测电压  VRs -2 到 2 V

许容损耗  PD 4 W 无散热器

结温  Tj 150 °C
工作环境温度  Ta -20 到 85 °C
储存温度  Tstg –30 到 150 °C

■电气特性（Ta = 25°C，VBB = 24V，VCC = 5V，除非另有指定）

 参数 符号   
额定值

  单位 备注
   最小  典型 最大

1-2-2 3 相步进电机驱动器集成电路

星型连接/三角形连接SLA7611M

IBB

Icc

VB

VO

RDS（开）

VSD

VIL

VIH

IIL

IIH

Fclock

IPFD

IRC

VPFDS

VPFDM

VPFDF

VRs

VREF

IREF

TOFF

Tj

∆Tj

TONC

TOFFC

36

VCC×0.75

1.7

0.7

0

VBB+5

±1

±1

±10

200

VREF×0.2

±10

1.1×Rt×Ct

150

10

2.5

2

20

10

0.8

1.5

VCC×0.25

100

VCC

1.3

0.3

VCC

mA

mA

V

V

Ω

V

V

V

µA

µA

kHz

µA

µA

V

V

V

V

V

µA

µs

°C
°C

µs

µs

主电源电流

逻辑电源电流

充电泵电压

输出电压

输出 MOS FET 导通电阻

（上限值与下限值之和）

输出 MOS FET  

二极管正向压降

逻辑输入电压

逻辑输入电流

最大时钟频率

PFD 输入电流

RC 端子流出电流

PFD 输入电压

检测电压

REF 输入电压

REF 输入电流

PWM 关闭时间

过热保护电路激活温度

过热保护滞后

电路激活温度

开关时间

IDS=3A

ISD=3A

Ena 除外

慢速衰减

混合衰减

快速衰减

稳定状态

时钟→输出

时钟→输出 
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SLA7611M

■内部方框图

■典型接线图

VCC

VB VBB

3

16 15 18 9

13

12

14

8

7

6

5 4 10

1

17

11

2
Clock

TSD
UVLO

CW/CCW

F/H

Ena

Reset

REF

CP1 CP2

PFD RC GND

S

OUTW

OUTV

OUTU

+

_

序列逻辑

寄存 电荷泵

电平移动
与

主驱动器

PWM
控制

电流控制

输出块

■引脚排列（功能表）

 引脚号 符号 功能

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

Sense

Out  U

VCC

RC

PFD

REF

Reset

Ena

VBB

GND

Out  V

CW/CCW

Clock

Full/Half

CP2

CP1

Out  W
VB

电流检测

U 相输出

逻辑电源

PWM 关闭时间设置

混合衰减比率设置

控制电流设置

内部逻辑复位

输出启用/停用控制

主电源（电机电源）

器件 GND

V 相输出

正向/反向控制

步进时钟

整步/半步控制

电泵电容器 2

电泵电容器 1

W 相输出

启动电泵

■外形图（带散热片的 ZIP18 [SLA18Pin]) （单位：mm）

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15φ

16
±

0.
2

13
±

0.
2

9.
9

±
0.

2

型号

批号

3.2±0.15×3.8φ 4.8±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

R-End 6.
7±0

.5

9.
7

+
1

–0
.5

(3
)

0.55
+0.2
–0.1

4±0.7

1
+0.2
–0.1

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1

31.3±0.2

1 2 3 18 123 18

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1 1

+0.2
–0.1

3
±

0.
6

0.
55

+
0.

2
–0

.12.2±0.6

6±0.6

7.5±0.6

4.
6

±
0.

6
1.

6
±

0.
6

. . . . . . . . . . . . . . . .还提供其它形状的引脚成型。

详细信息请与本公司销售代表联系。

+

+

5V

CB C4 C3

3

13

12

14

8

7

微机等

R4 R2
6

5 4

R1 R5 R3
Ct Rt

Rs

RCPFD
REF

Reset

Ena

F/H

CW/CCW

Clock

S-GND P-GND

GND

10

SLA7611M 3  SPM

S
1

17

11

2

9181516

OUTU

VBB

C1C2

VBVCC CP2CP1

OUTV

CA

10 to 30V

C5

OUTW

φ

成型编号    第 871 号 产品重量：约6g
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■电气特性（Ta = 25°C、Vcc1 = 24 V、VCC2 = 5 V，除非另有指定） 

3.75
–20
–20

–100
–20

–20

4

100
1

500

500

1

0.5
1.5
300

VCC1＋9

8.5

7.5

1.5
2

25
10

1.25

20
20
20
20

20
1

1

1

mA
mA
V
V

μA
μA
μA
μA
V

μA
V
V
V
V

μA
V
V
V
V
V

KHz
μs
μs
μs
μs

μs

 参数 符号   
额定值

  单位 条件
   最小  典型 最大

主电源电流

逻辑电源电流 

逻辑输入电压

 
逻辑输入电流
 
ENA 输入电流

REF 输入电流

SENCE 电压

SENCE 电流

MO 输出电压

 
RC 引脚阈值电压

RC 引脚流出电流 
电荷泵输出电压

高压侧输出电压

（栅源之间）

低压侧输出电压

 
最大 CL 频率

最大输入 CL 宽度（开）

上电复位时间

输出延迟时间

CW/CCW、F/H 
输入数据建立时间

CW/CCW、F/H 
输入数据保持时间

VIL＝0V
VIH＝5.5V
VENA＝0V
VREF＝0 到 5.5V
VREF＝1V
VSENCE＝0V, 2V
IMOL＝1mA
IMOH＝–1mA

VRC＝0V

无齐纳二极管

与 CL ↑ 比较

■推荐工作范围
 参数 符号 工作范围 单位

主电源电压  VCC1 10 到 42＊ V
逻辑电源电压  VCC2 3 到 5.5 V
REF 输入电压  VREF 0.1 到 1 V

*：使用 VCC1 高于 35 V 时，请在 VCC1 与 VMC3 之间插入一个 5V 齐纳二极管。

ICC1
ICC2
VIL

VIH

IIL
IIH
IENA

IREF

VSENCE

ISENCE

VMOL

VMOH

VRCL

VRCH

IRC

VMC3

VHGSL

VHGSH

VLGL

VLGH

fck
TCON

PTW
TIO
TICS

TICH

■绝对最大额定值
 参数 符号 额定值 单位 备注

主电源电压  VCC1 44 V
逻辑电源电压 VCC2 7 V
逻辑输入电压 VIN –0.3 到 VCC2 V
REF 输入电压 VREF –0.3 到 VCC2 V
SENCE 输入电压 VSENCE 2 V tw＜1μS 时除外

电荷泵输出电压 VMC3 48 V
许容损失  PD 1.6 W
工作环境温度 Ta –10 到 80 ℃

储存温度  Tstg –20 到 150 ℃

结温  Tj 150 ℃

新五边形接法SI-7510

1-2-4 5 相步进电机驱动器集成电路
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■真值表

 引脚名称 低电平  高电平

 Clock   正边缘

 CW/CCW 正转（CW）  反转（CCW）

 Full/Half 4 相励磁  4-5 相励磁

 Enable Disable  Enable
 Reset Enable  Reset

CL

CW/CCW

F/H

500ns 500ns

Disable

Reset

CL
0 5 10 15 20 3025 454035 605550 7065 75

CW, FullReset CCW, Full CCW, Half CW, Half

Reset

Enable

CW/CCW

F/H

OHA

OLE

OLD

OLC

OLB

OLA

OHE

OHD

OHC

OHB

MO

CL
75 80 85 90 95 105100 110

CW, Half DisableCCW,Full

Reset

Enable

CW/CCW

F/H

OHA

OLE

OLD

OLC

OLB

OLA

OHE

OHD

OHC

OHB

MO

*“开关输入信号”的条件

“禁止切换”的范围 “禁止切换”的范围

可切换的范围

■输入与输出时序图

■内部方框图

■典型接线图

Oscillator Charge Pump

Highside Drive

Sequencer

Lowside Drive

PWM
Control

OHGA
OHSA
OHGB
OHSB
OHGC
OHSC
OHGD
OHSD
OHGE
OHSE

OLA
OLB
OLC
OLD
OLE

Sense

RC

Gnd

Ref

Enable

MO

CL

F/H

CW/CCW

Reset

VCC1 MC1MC3MC2VCC2
 引脚号 符号 功能

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MC1
MC3
MC2
VCC1

Enable
VCC2
MO
CL
F/H

CW/CCW
Reset
RC
Ref

Sense
Gnd

VOLE
VOLD
VOLC
VOLB
VOLA

VOHSE
VOHGE
VOHSD
VOHG

VOHSC
VOHGC
VOHSB
VOHGB
VOHSA
VOHGA

电荷泵的电容器连接端子（用于 MC2）
电荷泵的电容器连接端子（用于 Gnd）
电荷泵的电容器连接端子（用于 MC1）
主电源电压输入

输出关

逻辑电压输入

检测电机位置的监视器

时钟

4 相、4-5 相切换

在正转与反转之间切换

复位

用于斩波关闭时间设置的 RC 连接

用于监视器电流设置的参考电压输入

用于电机电流检测

Gnd
低压侧 MOSFET 栅极连接引脚（E 相）

低压侧 MOSFET 栅极连接引脚（D 相）

低压侧 MOSFET 栅极连接引脚（C 相）

低压侧 MOSFET 栅极连接引脚（B 相）

低压侧 MOSFET 栅极连接引脚（A 相）

高压侧 MOSFET 源极连接引脚（E 相）

高压侧 MOSFET 栅极连接引脚（E 相）

高压侧 MOSFET 源极连接引脚（D 相）

高压侧 MOSFET 栅极连接引脚（D 相）

高压侧 MOSFET 源极连接引脚（C 相）

高压侧 MOSFET 栅极连接引脚（C 相）

高压侧 MOSFET 源极连接引脚（B 相）

高压侧 MOSFET 栅极连接引脚（B 相）

高压侧 MOSFET 源极连接引脚（A 相）

高压侧 MOSFET 栅极连接引脚（A 相）

SLA5073

SLA5074

30

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

14

16
17

18
19

15

2 43

5

16

11

10

9

8

7

13

12

5V
24V

C1

S
I-7510

OHGA
OHSA

OHGE
OHSE

OHGD
OHSD

OHGC
OHSC

OHGB
OHSB

OLE
OLD

OLC
OLB
OLA

Sense

VCC1MC3MC2MC1VCC2

Enable

Ref

Reset

CW/CCW

F/H

CL

MO

RC Gnd Rs

R2

R1

RtCt

Io

1

2

4

8

6

9

11

3

7

105

12

1

4

5

8
2

3

10

9

6

7

13

15

14

C2

C3

C4

R3

逻辑信号
输入与输出

5 相 SPM
新五边形
接法

IO=VRS/RS

IOM=Io/2
※IOM : 电机线圈电流

tOFF=1.1＊Rt＊Ct

☆请特别注意 Vcc 线路上的噪声。
  如果 Vcc 线路上的噪声为 0.5V 或更高，则产品可能发生故障。

R1=510Ω
R2=100Ω (VR)
R3=20KΩ
RS=0.33Ω (1~2W)
Rt=15~75KΩ
Ct=420~1100pF
C1=2200pF
C2=0.01µF
C3=0.1µF
C4=0.01µF

引脚11到15：NC

■引脚排列与功能表

■外形图（DIP30）

28.2±0.3

0.46±0.1

1.654 TYP

1.778

8.
8±

0.
2

4.
3±

0.
3

3.
61

±
0.

1

2.
8±

0.
2

7.
1±

0.
5

1.0
0.3
0.06

+
–

0.25 0.1
0.05

+
–

10.16

1 057-IS
AP NAJ

SK
批号

0˚~15˚

（单位：mm）

  製品質量：約2g

SI-7510
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■绝对最大额定值 （Ta＝25℃）

 参数 符号  额定值  单位 条件
   SMA6821MP SMA6822MP SMA6823MP   
MOSFET 输出耐受电压 VDSS 250 500 500 V Vcc=15V,VIN=0V
控制电源电压 Vcc 20 20 20 V 在 Vcc 与 COM 之间

控制电源电压（自举） VBS 20 20 20 V   在 VB 与 HS（U、V、W）之间

输出电流（连续） Io 2.0 1.5 2.5 A
输出电流（脉冲） Iop 4 3 5 A PW≦100μs, duty=1%
稳压器输出电流 IREG 35 35 35 mA
输入电压  VIN -0.5 到 +7 -0.5 到 +7 -0.5 到 +7 V
许容损失  PD 28 28 28 W Tc=25℃
热阻（结点到外壳） θj-c 4.46 4.46 4.46 ℃/W 在所有的元件都工作时

热阻（结点到环境温度） θj-a 31.25 31.25 31.25 ℃/W 在所有的元件都工作时

工作外壳温度 Top -20 到 +100 -20 到 +100 -20 到 +100 ℃

结温（功率零件） Tch +150 +150 +150 ℃

储存温度  Tstg -40 到 +150 -40 到 +150 -40 到 +150 ℃

       额定值   

 参数 符号  SMA6821MP   SMA6822MP   SMA6823MP  单位 条件 
   最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大  
主电源电压 VBB – 140 200 – 280 400 – 280 400 V 在 VBB 与 LS 之间 
控制电源电压 Vcc 13.5 – 16.5 13.5 – 16.5 13.5 – 16.5 V 在 Vcc 与 COM 之间 
输入信号死区时间 tdead 1.5 – – 1.5 – – 1.5 – – μs  
最小输入脉冲宽度 ｔｗ 0.5 – – 0.5 – – 0.5 – – μs  
结温  Tj – – 125 – – 125 – – 125 ℃

■推荐工作条件

■电气特性
       额定值       
 参数 符号  SMA6821MP   SMA6822MP   SMA6823MP  单位 条件

   最小 典型 最大 最小 典型 最大 最小 典型 最大   
控制电源电压 Vcc 13.5 15 16.5 13.5 15 16.5 13.5 15 16.5 V 在 Vcc 与 COM 之间 
控制电源电流 Icc – 4 6 – 4 6 – 4 6 mA Vcc=15V 

输入电压 
 VIH – 2 2.5 – 2 2.5 – 2 2.5 V Vcc=15V, Output:ON 

  VIL 1 1.5 – 1 1.5 – 1 1.5 –  Vcc=15V, Output:OFF 
输入电压滞后宽度 VH – 0.5 – – 0.5 – – 0.5 – V Vcc=15V 

输入电流
  IIH – 50 100 – 50 100 – 50 100 μA Vcc=15V, VIN=5V 

  IIL – – 2 – – 2 – – 2  Vcc=15V, VIN=0V 

欠压锁定 
   UVHL 9.0 10.0 11.0 9.0 10.0 11.0 9.0 10.0 11.0  

在 VB 与 U（V、W）之间

（高压侧）
 UVHH 9.5 10.5 11.5 9.5 10.5 11.5 9.5 10.5 11.5 V  

  Uvhys – 0.5 – – 0.5 – – 0.5 –   

欠压锁定 
  UVHL 10.0 11.0 12.0 10.0 11.0 12.0 10.0 11.0 12.0  

在 Vcc 与 COM 之间
 

（低压侧）
 UVHH 10.5 11.5 12.5 10.5 11.5 12.5 10.5 11.5 12.5 V  

  Uvhys – 0.5 – – 0.5 – – 0.5 –   

FO 引脚输出电压
 VFOL 0 – 1.0 0 – 1.0 0 – 1.0 V Vcc=15V 

  VFOH 4.0 – 5.5 4.0 – 5.5 4.0 – 5.5   
过热检测阈值 TDH 135 150 165 135 150 165 135 150 165 ℃ Vcc=15V 
过热检测释放阈值 TDL 105 120 135 105 120 135 105 120 135   
稳压器输出电压 VREG 6.75 7.5 8.25 6.75 7.5 8.25 6.75 7.5 8.25 V IREG=35mA 
自举二极管正向电压 VFBD – 1.1 1.3 – 1.1 1.3 – 1.1 1.3 V IF=0.15A 
自举二极管系列电阻 RBD – 22 – – 22 – – 22 – Ω  
MOSFET 输出耐受电压 VDSS 250 – – 500 – – 500 – – V Vcc=15V, ID=100μA, VIN=0V 
MOSFET 输出泄漏电流 IDSS – – 100 – – 100 – – 100 μA Vcc=15V, VIN=0V 
MOSFET DC 打开电阻 RDS (ON) – 1.4 1.8 – 3.6 4.0 – 2.0 2.4 Ω Vcc=15V, VIN=0V 
二极管正向电压 VSD – 1.0 1.5 – 1.0 1.5 – 1.0 1.5 V Vcc=15V, VIN=0V 
二极管反向恢复时间 trr – 50 –  75   75  ns di/dt=100A/μs 
  td (on) – 650 – – 550 – – 650 –  

高压侧开关时间
 tr – 100 – – 100 – – 100 – ns  

  td (off) – 370 – – 420 – – 520 –   
  tf – 10 – – 30 – – 50 –  VBB=280V, Vcc=15V,
  td (on) – 600 – – 570 – – 700 –  VIN=0⇔5V 

低压侧开关时间
 tr – 100 – – 100 – – 100 – ns  

  td (off) – 300 – – 450 – – 580 –   
  tf – 10 – – 30 – – 40 –   

SMA6820M 系列

1-2-4 高电压 3 相电机驱动器集成电路

■特性
 • 一个封装包含用于 3 相电桥的 6 个 MOSFET 单

元、预驱动（HVIC，LVIC）和自举二极管

 • 最适合用于风扇电机变频器控制

 • 采用了高压侧驱动自举方法。

 • 内置欠压锁定（自动衰退）

 • 内置过热检测电路（不停止）

 • 内置失效信号输出功能（用于过热检测电路与欠
压锁定时）

 • 内置 7.5 V 稳压器输出（最大 35 mA）
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■外形图（ZIP24 [SMA24Pin]）

■内部方框图

VB1

VD

VCC1

HIN1

HIN2
HIN3

COM1

VCC2

VREG

LIN1
LIN2
LIN3

COM2

FO

UVLO

UVLO

UVLO UVLO

High Side
Level Shift Driver

Thermal
Detect

Low Side
Driver

Input
Logic

Input
Logic

7.5V
Reg.

UVLO

VB2 VB3

VBB1

VBB2

U

V
W1
W2

LS2

LS1

■典型接线图

VB1 VB2 VB3

HO1

HS1

HO2

HS2

HO3

LO1

VCC2

VCC1

LIN1

HIN1

HIN2
HIN3

COM3

LIN2

LIN3

VREG

PD

COM2

15V

LO2

LO3

HS3

HVIC

LVIC

M
C

U

1 2 4

3

5
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6
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JAPAN批 号 批 号

型 号型 号

栅极毛刺
栅极毛刺

(在根部测量)

(在末端测量)

(
在

末
端

测
量

)
(
在

末
端

测
量

)

(在根部测量)

(在末端测量)

(在末端测量)

(包括树脂毛刺)

(在末端测量)

(在根部测量)

输入下拉电阻器内置在集成电路中（约 100 kΩ）。不过，

如果预计输入会不稳定或大幅波动，则需要使用外部电阻

器来加强它。    
   
在集成电路附近连接电容器。如果生成的噪声太大，请与

电解电容器并联一个陶瓷电容器。   
    
  

成型编号 No.2451 成型编号 No.2452    

（单位：mm）

製品質量：約3.9g

SMA6820M 系列
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■绝对最大额定值 （Ta＝25℃）

 参数 符号  额定值  单位 　条件
   SMA6843MP  SLA6848MP  
MOSFET 输出耐受电压 VDSS 500  500 V Vcc＝15V,VIN＝0V
控制电源电压  Vcc 20  20 V 在 Vcc 与 COM 之间

控制电源电压（自举） VBS 20  20 V   在 VB 与 HS (U、V、W) 之间

输出电流（连续） Io 2.5  2.5 A 
输出电流（脉冲） Iop 5  5 A PW≦100μs, duty＝1%
输入电压  VIN –0.5 到 ＋7  –0.5 到 ＋7 V 
许容损失  PD 28  31 W Tc＝25℃
热阻（结点到外壳） θj-c 4.5  4 ℃/W 在所有的元件都工作时

热阻（结点到环境温度） θj-a 28  31 ℃/W 在所有的元件都工作时

工作外壳温度  Top –20 到 ＋100  –20 到 ＋100 ℃ 
结温（功率零件） Tch ＋150  ＋150 ℃ 
储存温度  Tstg –40 到 ＋150  –40 到 ＋150 ℃ 

      额定值   

 参数 符号  SMA6843MP    SLA6848MP  单位 条件

   最小 典型 最大  最小 典型 最大

主电源电压 VBB – 280 400  – 280 400 V 在 VBB 与 LS 之间

控制电源电压 Vcc 13.5 – 16.5  13.5 – 16.5 V 在 Vcc 与 COM 之间

输入信号死区时间 tdead 1.5 – –  1.5 – – μs 
最小输入脉冲宽度 tw 0.5 – –  0.5 – – μs 
结温  Tj – – 125  – – 125 ℃ 

■推荐工作条件

■电气特性
      额定值       
 参数 符号  SMA6843MP    SLA6848MP  单位 条件

   最小 典型 最大  最小 典型 最大    
控制电源电压 Vcc 13.5 15 16.5  13.5 15 16.5 V 在 Vcc 与 COM 之间

控制电源电流 Icc – 4 6  – 4 6 mA Vcc＝15V

输入电压
  VIH – 2 2.5  – 2 2.5 V Vcc＝15V, Output:ON

  VIL 1 1.5 –  1 1.5 –  Vcc＝15V, Output:OFF
输入电压滞后宽度 VH – 0.5 –  – 0.5 – V Vcc＝15V

输入电流
  IIH – 50 100  – 50 100 μA Vcc＝15V, VIN＝5V

  IIL – – 2  – – 2  Vcc＝15V, VIN＝0V

欠压锁定
    UVHL 9.0 10.0 11.0  9.0 10.0 11.0  在 VB 与 U（V、W）之间

（高压侧）
 UVHH 9.5 10.5 11.5  9.5 10.5 11.5 V 

  Uvhys – 0.5 –  – 0.5 –  

欠压锁定  
 UVHL 10.0 11.0 12.0  10.0 11.0 12.0  

在 Vcc 与 COM 之间

（低压侧）
 UVHH 10.5 11.5 12.5  10.5 11.5 12.5 V 

  Uvhys – 0.5 –  – 0.5 –  

FO 引脚输出电压
 VFOL 0 – 1.0  0 – 1.0 V Vcc＝15V

  VFOH 4.0 – 5.5  4.0 – 5.5  
过热检测阈值 TDH 135 150 165  135 150 165 ℃ Vcc＝15V
过热检测释放阈值 TDL 105 120 135  105 120 135  
MOSFET 输出耐受电压 VDSS 500 – –  500 – – V Vcc＝15V, ID＝100μA, VIN＝0V
MOSFET 输出泄漏电流 IDSS – – 100  – – 100 μA Vcc＝15V, VIN＝0V
MOSFET DC 打开电阻 RDS (ON) – 2.0 2.4  – 2.0 2.4 Ω Vcc＝15V, VIN＝0V
二极管正向电压 VSD – 1.0 1.5  – 1.0 1.5 V Vcc＝15V, VIN＝0V
二极管反向恢复时间 trr  75    75  ns di/dt＝100A/μs
  td (on) – 420 –  – 420 –  

高压侧开关时间
 tr – 60 –  – 60 – ns 

  td (off) – 440 –  – 440 –  
  tf – 40 –  – 40 –  VBB＝280V, Vcc＝15V,
  td (on) – 420 –  – 420 –  VIN=0⇔5V，ID=2.5A

低压侧开关时间
 tr – 70 –  – 70 – ns 

  td (off) – 380 –  – 380 –  
  tf – 30 –  – 30 –  

高电压 3 相电机驱动器集成电路

对 3 分流的支持SMA6843MP/SLA6848MP

■特性
 • 一个封装包含用于 3 相电桥的 6 个 MOSFET 单

元、预驱动（HVIC、LVIC）

 • 最适合用于驱动风扇电机和泵

 • 采用了高压侧驱动自举方法。

 • 内置功率降低（自动衰退）

 • 内置过热检测电路（不停止）

 • 内置失效信号输出功能（用于过热检测电路与欠
压锁定时）

 • 对 3 分流电流检测的支持
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■外形图（ZIP24 [SMA24Pin]/ZIP24 有散热片 [SLA24Pin]）

■典型接线图

输入下拉电阻器内置在集成电路中（约 100 kΩ）。

不过，如果预计输入会不稳定或剧烈波动，则需要使

用外部电阻器来加强它。

通过外接 R1 与 R2，可以改变过热检测阈值。

在集成电路附近连接电容器。如果生成的噪声太大，

请与电解电容器并联一个陶瓷电容器。

成型编号 No.2452 成型编号 No.2171
製品質量：約3.9g 製品質量：約6.2g
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■绝对最大额定值 （Ta＝25℃）

 参数 符号  额定值  单位 　条件
   SLA6805MP  SLA6816MP   
IGBT 输出电压  VCES 600  600 V Vcc＝15V、VIN＝0V
控制电源电压  Vcc 20  20 V 在 Vcc 与 COM 之间

控制电源电压（自举） VBS 20  20 V    在 VB 与 HS (U、V、W) 之间

输出电流（连续） Io 3  3 A 
输出电流（脉冲） Iop 6  6 A PW≦100μs, duty＝1%
输入电压  VIN –0.5 到 ＋7  –0.5 到 ＋7 V 
许容损失  PD 32  32 W Tc＝25℃

热阻（结点到外壳） θj–c
 3.8  3.8 ℃/W     在所有 IGBT 元件都工作时

   5.4  5.4 ℃/W    在所有 FRD 元件都工作时

工作外壳温度  Top –20 到 ＋100  –20 到 ＋100 ℃ 
结温（功率零件） Tch ＋150  ＋150 ℃ 
储存温度  Tstg –40 到 ＋150  –40 到 ＋150 ℃ 
绝缘耐受电压  Viso 1500  1500 Vrms     在 FIN 与后端上的引脚之间

      额定值   

 参数 符号  SLA6805MP    SLA6816MP  单位 条件

   最小 典型 最大  最小 典型 最大

主电源电压 VBB – 300 450  – 300 450 V 在 VBB 与 LS 之间

控制电源电压 Vcc 13.5 – 16.5  13.5 – 16.5 V 在 Vcc 与 COM 之间

输入信号死区时间 tdead 1.5 – –  1.5 – – μs  
最小输入脉冲宽度 tw 0.5 – –  0.5 – – μs  
结温  Tj – – 125  – – 125 ℃  

■推荐工作条件

■电气特性
      额定值       
 参数 符号  SLA6805M    SMA6816MP  单位 条件

   最小 典型 最大  最小 典型 最大    
控制电源电压 Vcc 13.5 15 16.5  13.5 15 16.5 V 在 Vcc 与 COM 之间

控制电源电流 Icc – 4 6  – 4 6 mA Vcc＝15V

输入电压
  VIH – 2 2.5  – 2 2.5 

V
 Vcc＝15V, Output:ON

  VIL 1 1.5 –  1 1.5 –  Vcc＝15V, Output:OFF
输入电压滞后宽度 VH – 0.5 –  – 0.5 – V Vcc＝15V

输入电流
  IIH – 50 100  – 50 100 

μA
 Vcc＝15V, VIN＝5V

  IIL – – 2  – – 2  Vcc＝15V, VIN＝0V

欠压锁定
    UVHL 9.0 10.0 11.0  9.0 10.0 11.0  

在 VB 与 U（V、W）之间

（高压侧）
 UVHH 9.5 10.5 11.5  9.5 10.5 11.5 V  

  Uvhys – 0.5 –  – 0.5 –  

欠压锁定 
  UVHL 10.0 11.0 12.0  10.0 11.0 12.0  

在 Vcc 与 COM 之间

（低压侧）
 UVHH 10.5 11.5 12.5  10.5 11.5 12.5 V  

  Uvhys – 0.5 –  – 0.5 –  

FO 引脚输出电压
 VFOL 0 – 1.0  0 – 1.0 

V
 

Vcc＝15V
  VFOH 4.0 – 5.5  4.0 – 5.5  
过电流保护跳闸电压 VTRIP 0.45 0.5 0.55  0.45 0.5 0.55 V Vcc＝15V
消隐时间 tbk – 2 –  – 2 – us Vcc＝15V
IGBT 输出耐受电压 VCES 600 – –  600 – – V Vcc＝15V, Ic＝100μA, VIN＝0V
IGBT 输出泄漏电流 ICES – – 100  – – 100 μA Vcc＝15V, VCES＝600V, VIN＝0V
IGBT 输出饱和电压 VCE (sat) – 1.75 2.1  – 1.75 2.1 V Vcc＝15V, VIN＝0V
二极管正向电压 VF – 1.65 2  – 1.65 2 V Vcc＝15V, VIN＝0V
二极管反向恢复时间 trr – 50 –  – 50 – ns IF＝3A、di/dt＝100A/μs
  ton – 430 –  – 570 –  

高压侧开关时间
 tc (on) – 130 –  – 230 – 

ns
 

  Toff – 490 –  – 630 –  
  Tc (off) – 320 –  – 310 –  VBB＝280V, Vcc＝15V,
  ton – 420 –  – 550 –  VIN＝0⇔5V

低压侧开关时间
 tc (on) – 170 –  – 270 – 

ns
  Toff – 680 –  – 680 –  
  Tc (off) – 370 –  – 360 –  

高电压 3 相电机驱动器集成电路

输出元件：IGBTSLA6805MP/SLA6816MP

■特性
 • 一个封装包含用于 3 相电桥的 6 个 IGBT 与 FRD 

单元、预驱动（HVIC、LVIC）

 • 最适合用于驱动冰箱压缩机与洗碗干燥机

 • 采用了高压侧驱动自举方法。

 • 内置欠压锁定（自动衰退）

 • 内置过电流保护电路

 • 内置失效信号输出功能（在过热保护电路激活时
使用）

 • 低速（SLA6805MP）与高速（SLA6816MP）型
号列表
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■外形图（ZIP23 有散热片 [SLA23Pin]）

■应用电路示例

输入下拉电阻器内置在集成电路中（约 100 kΩ）。

不过，如果预计输入会不稳定或剧烈波动，则需要使

用外部电阻器来加强它。

在集成电路附近连接电容器。如果生成的噪声太大，

请与电解电容器并联一个陶瓷电容器。

成型编号 No.2153 成型编号 No.2151 成型编号 No.2152  
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■绝对最大额定值 （Ta＝25℃）

 参数 符号   额定值   单位 条件
   SCM1101M SCM1103M  SCM1104M SCM1105MF   
IGBT 输出耐受电压 VCES 600 600  600 600 V Vcc＝15V,VIN＝0V
控制电源电压 Vcc 20 20  20 20 V 在 Vcc 与 COM 之间

控制电源电压（自举） VBS 20 20  20 20 V 在 VB 与 HS (U、V、W) 之间

输出电流（连续） Io 10 5  8 15 A 
输出电流（脉冲） Iop 20 10  16 30 A PW≦100μs, duty＝1%
输入电压  VIN –0.5 到 ＋7 –0.5 到 ＋7  –0.5 到 ＋7 –0.5 到 ＋7 V
许容损失  PD 19 18  19 31 W   Tc＝25℃、在一个元件工作时

热阻（结点到外壳） θj–c 6.3 6.8  6.4 4 ℃/W 在一个元件工作时

热阻（结点到环境温度） θj–a 6.5 7  6.6 4.2 ℃/W 在一个元件工作时

工作外壳温度 Top –20 到 ＋100 –20 到 ＋100  –20 到 ＋100 –20 到 ＋100 ℃

结温（功率零件） Tch ＋150 ＋150  ＋150 ＋150 ℃

储存温度  Tstg –40 到 ＋150 –40 到 ＋150  –40 到 ＋150 –40 到 ＋150 ℃

    额定值   
 参数 符号  SCM1100M 系列  单位 条件  
   最小 典型 最大  
主电源电压 VBB – 300 400 V 在 VBB 与 LS 之间

控制电源电压 Vcc 13.5 – 16.5 V 在 Vcc 与 COM 之间

输入信号死区时间 tdead 2 – – μs 
最小输入脉冲宽度 tw 0.5 – – μs 
结温  Tj – – 125 ℃

■推荐工作条件

■电气特性
         额定值       
 参数 符号  SCM1101M   SCM1103M    SCM1104M   SCM1105MF  单位 条件

   最小 典型 最大 最小 典型 最大  最小 典型 最大 最小 典型 最大   
控制电源电压 Vcc 13.5 15 16.5 13.5 15 16.5  13.5 15 16.5 13.5 15 16.5 V 在 Vcc 与 COM 之间 
控制电源电流 Icc – 5 8 – 5 8 　 – 5 8 – 5 8 mA Vcc＝15V 

输入电压 
 VIH – 2 2.5 – 2 2.5 　 – 2 2.5 – 2 2.5 V Vcc＝15V, Output:ON 

  VIL 1 1.5 – 1 1.5 –  1 1.5 – 1 1.5 –  Vcc＝15V, Output:OFF 
输入电压滞后宽度 VH – 0.5 – – 0.5 –  – 0.5 – – 0.5 – V Vcc＝15V 

输入电流 
 IIH – 50 100 – 50 100  – 50 100 – 50 100 μA Vcc＝15V, VIN＝5V 

  IIL – – 2 – – 2  – – 2 – – 2  Vcc＝15V, VIN＝0V 
欠压锁定    UVHL 10.0 – 12.0 10.0 – 12.0  10.0 – 12.0 10.0 – 12.0 V 在 VB 与 U（V、W）之间

（高压侧） UVHH 10.5 – 12.5 10.5 – 12.5  10.5 – 12.5 10.5 – 12.5    
欠压锁定   UVLL 10.5 – 12.5 10.5 – 12.5  10.5 – 12.5 10.5 – 12.5 V 在 Vcc 与 COM 之间 
（低压侧） UVLH 11 – 13 11 – 13  11 – 13 11 – 13   

FO 引脚输出电压
 VFOL – – 0.5 – – 0.5  – – 0.5 – – 0.5 V Vcc＝15V 

  VFOH 4.8 – – 4.8 – –  4.8 – – 4.8 – –   
过电流保护跳闸电压 VTRIP 0.46 0.5 0.54 0.46 0.5 0.54  0.46 0.5 0.54 0.46 0.5 0.54 V Vcc＝15V 
消隐时间  tbk – 2 – – 2 –  – 2 – – 2 – us  
自举二极管正向电压 VFBD – 1.1 1.3 – 1.1 1.3  – 1.1 1.3 – 1.1 1.3 V IF＝0.15A 
自举二极管系列电阻 RBD 17.6 22 26.4 17.6 22 26.4  17.6 22 26.4 17.6 22 26.4 Ω  
IGBT 输出耐受电压 VCES 600 – – 600 – –  600 – – 600 – – V Vcc＝15V, Ic＝100μA, VIN＝0V
IGBT 输出泄漏电流 ICES – – 100 – – 100  – – 100 – – 100 μA Vcc＝15V, VIN＝0V 
IGBT 输出饱和电压 VCE (sat) – 1.75 2.2 – 1.75 2.2  – 1.75 2.2 – 1.75 2.2 V Vcc＝15V, VIN＝0V 
二极管正向电压 VF – 1.8 2.2 – 1.4 2  – 1.6 2.2 – 1.7 2.2 V Vcc＝15V, VIN＝0V 
  td (on) – 420 – – 340 –  – 360 – – 500 –  

 
 tr – 80 – – 60 –  – 70 – – 100 –  

高压侧开关时间 trr – 80 – – 80 –  – 80 – – 90 – ns 
  td (off) – 600 – – 430 –  – 560 – – 690 –  
  tf – 210 – – 240 –  – 220 – – 200 –  VBB＝300V, Vcc＝15V,
  td (on) – 500 – – 380 –  – 420 – – 590 –  VIN＝0⇔5V

 
 tr – 120 – – 90 –  – 110 – – 160 –   

低压侧开关时间 trr – 140 – – 100 –  – 260 – – 115 – ns  
  td (off) – 680 – – 500 –  – 630 – – 790 –   
  tf – 210 – – 220 –  – 220 – – 200 –   

对 3 分流的支持 / 输出元件：IGBTSCM1100M 系列

高电压 3 相电机驱动器集成电路

■特性
 • 一个封装包含用于 3 相电桥的 6 个 IGBT 与 FRD 

单元、预驱动集成电路、自举二极管

 • 最适合用于驱动空调压缩机、洗衣机滚筒以及冰
箱压缩机

 • 采用了高压侧驱动自举方法。

 • 内置欠压锁定（自动衰退）

 • 内置过电流保护电路（高压侧与低压侧上的栅极
都关闭）。

 • 内置失效信号输出功能（在过电流保护电路、欠
压锁定（低压侧）以及高/低同步打开保护电路
激活时使用）



141集成电路

■外形图（SCM）

■内部方框图（单个电路）
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■典型接线图

输入下拉电阻器内置在集成电路中（约 100 kΩ）。不过，

如果预计输入会不稳定或剧烈波动，则需要使用外部电阻

器来加强它。

在集成电路附近连接电容器。如果生成的噪声太大，请与

电解电容器并联一个陶瓷电容器。

无散热片 成型编号 No.2551 有散热片 成型编号 No.2552  
（SCM1101M~4M) 製品質量：約12.6g （SCM1105MF） 製品質量：約13.5g  
   

SCM1100M 系列
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高电压 3 相电机驱动器集成电路
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请按照标准包装的整数倍订货。

2SC2921 MT200 250（箱装） –

2SC2922 MT200 250（箱装） –

2SC3179 TO220 1000件（箱装）/ 1440件（条装） –

2SC3263 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC3264 MT200 250（箱装） –

2SC3284 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC3519 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC3519A TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC3678 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC3679 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC3680 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC3832 TO220 1000件（箱装）/ 1440件（条装） –

2SC3833 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC3834 TO220 1000件（箱装）/ 1440件（条装） –

2SC3835 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC3851 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC3851A TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC3852 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC3852A TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC3856 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC3857 MT200 250（箱装） –

2SC3858 MT200 250（箱装） –

2SC3927 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4020 TO220 1000件（箱装）/ 1440件（条装） –

2SC4024 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4064 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4131 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4138 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4139 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4140 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4153 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4297 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4298 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4300 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4301 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4304 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4381 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4382 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4388 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4434 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4445 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4466 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4467 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4468 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4495 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4511 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4512 TO220 1000件（箱装）/ 1440件（条装） –

2SC4518 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4518A TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4546 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4557 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC4706 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1186 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1215 MT200 250（箱装） –

2SA1216 MT200 250（箱装） –

2SA1262 TO220 1000件（箱装）/ 1440件（条装） –

2SA1294 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1295 MT200 250（箱装） –

2SA1303 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1386 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1386A TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1488 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SA1488A TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SA1492 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1493 MT200 250（箱装） –

2SA1494 MT200 250（箱装） –

2SA1567 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SA1568 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SA1667 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SA1668 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SA1673 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1693 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1694 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1695 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1725 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SA1726 TO220 1000件（箱装）/ 1440件（条装） –

2SA1746 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1859 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SA1859A TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SA1860 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装）

2SA1907 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1908 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA1909 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA2151 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SA2151A TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1257 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SB1258 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SB1259 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SB1351 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SB1382 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1383 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1420 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1559 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1560 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1570 MT200 250（箱装） –

2SB1587 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1588 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1647 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1648 MT200 250（箱装） –

2SB1649 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1685 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SB1686 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SB1687 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC2837 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2 三极管

订购信息（标准最小包装单位）订购信息（标准最小包装单位）

 系列名称/ 
包装

 标准包装数量

 产品名称  散装 带装

 系列名称/ 
包装

 标准包装数量

 产品名称  散装 带装
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2SC4883 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4883A TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC4886 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC5071 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC5099 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC5100 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC5101 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC5130 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC5287 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC5586 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC5830 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SC5924 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC6011 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SC6011A TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SD1769 TO220 1000件（箱装）/ 1440件（条装） –

2SD1785 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SD1796 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SD2014 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SD2015 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SD2016 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SD2017 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SD2045 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SD2081 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SD2082 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SD2083 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SD2141 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SD2389 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SD2390 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SD2401 MT200 250（箱装） –

2SD2438 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SD2439 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SD2560 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SD2561 MT200 250（箱装） –

2SD2562 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SD2641 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SD2642 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SD2643 TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SK1188 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK2420 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK2701 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK2702 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK2707 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK2778 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK2779 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK2803 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK2848 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK2943 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK3002 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK3003 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK3004 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK3199 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

2SK3710 TO220S (表面贴装) – 1000件

2SK3711 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SK3724 TO220S (表面贴装) – 1000件

2SK3800 TO220S (表面贴装) – 1000件

2SK3801 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

2SK3851 TO3P 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

EKV550 TO220 1000件（条装） –

FKP202 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

FKP250A TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

FKP252 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

FKP253 TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

FKP280A TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

FKP300A TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

FKP330C TO3PF 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

FKV460S TO220S (表面贴装) – 1000件

FKV550N TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

FKV550T TO220F 1000件（箱装）/ 3750件（条装） –

FKV660S TO220S (表面贴装) – 1000件

SDA05 PS16Pin – 1200件

SDC03 PS16Pin – 1200件

SDC04 PS16Pin – 1200件

SDC06 PS16Pin – 1200件

SDC07 PS16Pin – 1200件

SDH02 PS16Pin – 1200件

SKP202 TO263 (表面贴装) – 800件

SKP253 TO263 (表面贴装) – 800件

SLA4xxx SLA12Pin 250件（箱装）/ 1080件（条装） –

SLA4xxx SLA21Pin 250件（箱装）/ 1080件（条装） –

SLA5xxx SLA12Pin 250件（箱装）/ 1080件（条装） –

SLA5xxx SLA15Pin 250件（箱装）/ 1080件（条装） –

SLA6xxx SLA12Pin 250件（箱装）/ 1080件（条装） –

SMA4xxx SMA12Pin 1440件（条装） –

SMA5xxx SMA12Pin 1440件（条装） –

SMA5xxx SMA15Pin 1440件（条装） –

SMA6xxx SMA12Pin 1440件（条装） –

STAxxx STA8Pin 1000件（箱装）/ 4050件（条装） –

STAxxx STA10Pin 3200件（箱装）/ 3300件（条装） –

STD01N TO3P-5 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

STD01P TO3P-5 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

STD03N TO3P-5 500件（箱装）/ 1080件（条装） –

STD03P TO3P-5 500件（箱装）/ 1080件（条装） – 

2 三极管
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■ 散热器

器件与散热器的接触面积越大，散热效果越好。为确保有更大的接触面积，请

尽量缩小安装孔。此外，应选择表面足够平滑、没有毛边与裂缝的散热器。

■ 焊接温度

一般情况下，印刷电路板上安装的器件易受焊槽中流动的焊剂或手工焊接时的

焊条高温的影响。

器件对焊接的热阻的测试方法与测试条件（JIS-C-7021 标准）是：

距离器件主体 1.5mm 处，施加 260°C 温度条件 10 秒钟，350°C 温度条件 3 
秒钟。

请遵循这些限制并在尽可能短的时间内完成焊接。

■ 功率 MOS FET 阵列的防静电措施

●操作器件时，必须采取身体接地措施。佩戴电阻为 1 MΩ 的腕带以防电击。

●在器件操作台处使用导电桌垫与地毯，并正确接地。

●使用波形记录仪或其它测量设备时，它们也应接地。

●焊接时，将焊条尖与焊槽接地，以防电压泄漏损坏器件。

●作为器件包装的防静电措施，请使用 Sanken 货运包装或导电包装，或是使

用铝箔。

 储存环境或“特性”测试期间操作方法不当可能会对可靠性造成负面影响，

因此请遵守以下注意事项。

储存环境或“特性”测试期间操作方法不当可能会对可靠性造成负面影响，因

此请遵守以下注意事项。

■ 储存注意事项

●确保储存条件符合正常温度（5 到 35°C）与正常相对湿度（大约 40 到 
75%），避免储存场所出现高温、高湿，或是温度或湿度剧烈变化的现

象。

●避免储存在多尘或含有害气体的场所，避免阳光直接照射。

●长时间储存之后，请重新检查器件的引脚与焊接处是否锈蚀。

■ 特性测试与操作注意事项

在入厂检查的特性测试等情况下，请特别注意避免测试器件、端子短路或错误

接线形成的浪涌电压。

■ 硅脂

使用散热器时，请在器件背面与绝缘板两面均匀涂抹很薄的硅脂涂层，以降低

器件与散热器之间的热阻。

由于某些硅脂产品中的油脂可能会渗透到器件中，导致器件的使用寿命非常

短，因此请仔细选择适当的硅脂。

建议使用的硅脂

• G-746 (Shin-Etsu Chemical)
• YG6260 (Momentive Performance Materials Inc.)
• SC102 (Dow Corning Toray Silicone)

■ 安装扭矩

安装扭矩不足时，热阻上升，导致散热效果降低。扭矩过大时，可能会损坏螺

丝，散热器可能会变形，器件结构可能会扭曲，从而导致器件损坏。每种封装

的建议安装扭矩如下：

● 安装扭矩表

* 如果由于散热器安装孔附近用于安装螺丝的金属支架出现毛边，导致将要安

装全密封装器件的散热器表面不平整，则即使扭矩低于建议值，封装的树脂

也可能会破裂。

* 如果使用气动螺丝刀紧固全密封装器件，停止时会产生较大的冲击，因此即

使扭矩低于建议值，树脂也可能会破裂。因此，应使用电动螺丝刀代替气动

螺丝刀。

应用说明应用说明

2 三极管

 封装 螺丝扭矩

 TO-220 (MT-25) 0.490 到 0.686 N•m（5 到 7 kgf•cm）

 TO-220F (FM20) 
 TO-3P (MT-100) 
 TO-3PF (FM100) 0.686 到 0.882 N•m（7 到 9 kgf•cm）

 MT-200（两点固定）  
 带散热片的 SIP (SLA) 0.588 到 0.784 N•m（6 到 8 kgf•cm）
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选用指南

2-1 三极管

选用指南

VCEO-IC

集电极电流 IC(A)

集
电
极
-
发
射
极
电
压
 
V

C
E

O
(V

)

800 C4300 C4301C4304
C4445

600 C4706

550 C4518 C3927
C4518A
C5287

400 C4138 C4140C5071C5130 C4546
380 D2141
250 D2017
230 A1294 A1295

C3263
A2151A
C6011A

C3264

200 A1668 D2016 A1493 A1494
C4382 C3857 C3858

180 A1859A A1386A A1216
C4883A A1492 C2922

A1673
C3519A
C3856
C4388

160 A1215
A1386
C2921
C3519

150 A1667 B1559 A1186 B1570 A1303 B1647 B1648
A1859 B1587 B1560 D2401 A1860 B1649 D2561
C4381 D2389 B1588 C3284 D2560
C4883 D2438 C2837 C4886 D2562

D2390
D2439

140 A1695
A1909
C4468
C5101

120 D2015 D1769 A1694 B1259 B1382 B1383
D1785

C3835
A1908 D2081 B1420 D2083

D2045
C4153

C4467 D2082
C5100

110 B1685
B1686
B1687
D2641
D2642
D2643

100 B1258
80 C3852A A1488A A1693

C3851A A1725
D2014 A1907

C4466
C4511
C5099

60 C3852 A1262 A1568
A1488 B1351
B1257
C3179
C3851
D1796

50 C4495 A1567 C4131C4024
A1746
C4064

2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 25

A2151
C6011
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2-1 三极管

Pc

(W)

30
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125

130
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芯片

  单三极管   
达林顿

 常规  LAPT

 2SA1725 2SC4511

     2SB1686 2SD2642

 2SA1693 2SC4466

 2SA1907 2SC5099

     2SB1685 2SD2641

     2SB1687 2SD2643

 2SA1908 2SC5100

     2SB1587 2SD2438

 2SA1694 2SC4467

 2SA1909 2SC5101

     2SB1559 2SD2389

     2SB1588 2SD2439

   2SA1860 2SC4886

     2SB1649 2SD2562

 2SA1673 2SC4388

 2SA1695 2SC4468

   2SA1186 2SC2837

     2SB1560 2SD2390

   2SA1303 2SC3284

     2SB1647 2SD2560

   2SA1386 2SC3519

 2SA1492 2SC3856

   2SA1386A 2SC3519A

   2SA1294 2SC3263

     2SB1570 2SD2401

   2SA1215 2SC2921

 2SA1493 2SC3857

 2SA2151 2SC6011    

 2SA2151A 2SC6011A

     2SB1648 2SD2561

   2SA1216 2SC2922

 2SA1494 2SC3858

   2SA1295 2SC3264

Ic

(A)

6

6

6

6

6

6

8

8

8

10

8

10

14

15

15

10

10

10

14

15

15

15

15

15

12

15

15

15

15

17

17

17

17

封装

 

TO-220F  (FM20)

TO-220F  (FM20)

TO-3P  (MT-100)

TO-3PF  (FM100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3PF  (FM100)

TO-3PF  (FM100)

TO-3PF  (FM100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3PF  (FM100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3PF  (FM100)

TO-3PF  (FM100)

TO-3PF  (FM100)

TO-3PF  (FM100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3P  (MT-100)

TO-3P  (MT-100)

MT-200（两点固定）

MT-200（两点固定）

MT-200（两点固定）

TO-3P  (MT-100)

TO-3P  (MT-100)

MT-200（两点固定）

MT-200（两点固定）

MT-200（两点固定）

MT-200（两点固定）

■带温度补偿功能的输出三极管（相关应用信息请参阅本公司网站）

VCEO

(V)

80

110

80

80

110

110

120

150

120

140

150

150

150

150

180

140

150

150

150

150

160

180

180

230

150

160

200

200

230

150

180

200

230

■驱动器用与温度补偿三极管

LAPT：高频多发射极

■输出三极管

hFE 分类相关信息请参阅本公司网站。

音响功放器用

型号

2SC4495

 2SA1859 2SC4883

 2SA1859A 2SC4883A

 2SA1667 2SC4381

 2SA1668 2SC4382

Pc  (W)

25

20

20

25

25

VCEO (V)

50

150

180

150

200

Ic  (A)

3

2

2

2

2

备注

温度补偿用

驱动器

驱动器

驱动器

驱动器

hFE（最小）

500

60

60

60

60

fT (MHz)

40

60/120

60/120

20/15

20/15

封装

TO-220F  (FM20)

TO-220F  (FM20)

TO-220F  (FM20)

TO-220F  (FM20)

TO-220F  (FM20)

型号

 STD01P STD01N

 STD03P STD03N

Pc（W）

100

160

IC（A）

10

15

VCEO（V）

150

160

封装

T03P-5Pin

T03P-5Pin
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开关电源用

IC

（A）

10

15

7

VCBO

（V）

100

200

VCEO

（V）

50

120

■DC-DC 转换器

PC

（W）

35

60

30

70

型号

2SC4024

2SC4131

2SC4153

2SC3835

封装

TO-220F

TO-3PF

TO-220F

TO-3P

IC

（A）

 10

12

18

  5

  7

VCBO

（V）

500

600

VCEO

（V）

400

400

■AC100V 输入用

PC

（W）

80

100

130

30

30

型号

2SC4138

2SC5071

2SC4140

2SC5130

2SC4546

封装

TO-3P

TO-3P

TO-3P

TO-220F

TO-220F

VCBO

（V）

900

1000

VCEO

（V）

550

600

800

550

■AC200V 输入用

型号

2SC4518

2SC5287

2SC3927

2SC4706

2SC4304

2SC4445

2SC4300

2SC4301

2SC4518A

IC

（A）

  5

10

14

  3

  5

  7

  5

Pc

（W）

35

80

120

130

35

60

75

80

35

封装

TO-220F

TO-3P

TO-3P

TO-3P

TO-220F

TO-3PF

TO-3P

TO-3PF

TO-220F
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型号 应用

绝对最大额定值 电气特性

补充 封装类型

ICBO

条件

VCB

(V)

条件 条件 条件
Cob

最小 最大

VCE Ic
(V) (A)

(pF)

fT 开关时间hFE VCE (饱和) VBE (饱和)

(V)
最大

(V) Ic IEIB MHz VCE

最大 (A)(A) (A) (V)

2SA1186 音频、 通用 –150 –150 –10 100 –100 –150 50 180 –4 –3

2SA1215 音频、 通用 –160 –160 –15 150 –100 –160 50 180 –4 –5

2SA1216 音频、 通用 –180 –180 –17 200 –100 –180 30 180 –4 –8

2SA1262 音频、 通用 –60 –60 –4 30 –100 –60 40 –4 –1

2SA1294 音频、 通用 –230 –230 –15 130 –100 –230 50 140 –4 –5

2SA1295 音频、 通用 –230 –230 –17 200 –100 –230 50 140 –4 –5

2SA1303 音频、 通用 –150 –150 –14 125 –100 –150 50 180 –4 –5

2SA1386 音频、 通用 –160 –160 –15 130 –100 –160 50 180 –4 –5

2SA1386A 音频、 通用 –180 –180 –15 130 –100 –180 50 180 –4 –5

2SA1488 音频、 通用 –60 –60 –4 25 –100 –60 40 –4 –1

2SA1488A 音频、 通用 –80 –80 –4 25 –100 –80 40 –4 –1

2SA1492 音频、 通用 –180 –180 –15 130 –100 –180 50 180 –4 –3

2SA1493 音频、 通用 –200 –200 –15 150 –100 –200 50 180 –4 –5

2SA1494 音频、 通用 –200 –200 –17 200 –100 –200 50 180 –4 –8

2SA1567 直流电机驱动器、 斩波稳压器、 通用 –50 –50 –12 35 –100 –50 50 –1 –6

2SA1568 直流电机驱动器、 斩波稳压器、 通用 –60 –60 ±12 35 –100 –60 50 –1 –6

2SA1667 电视垂直输出、 音频输出驱动器、 通用 –150 –150 –2 25 –10 –150 60 –10 –0.7

2SA1668 电视垂直输出、 音频输出驱动器、 通用 –200 –200 –2 25 –10 –200 60 –10 –0.7

2SA1673 音频、 通用 –180 –180 –15 85 –10 –180 50 180 –4 –3

2SA1693 音频、 通用 –80 –80 –6 60 –10 –80 50 180 –4 –2

2SA1694 音频、 通用 –120 –120 –8 80 –10 –120 50 180 –4 –3

2SA1695 音频、 通用 –140 –140 –10 100 –10 –140 50 180 –4 –3

2SA1725 音频、 通用 –80 –80 –6 30 –10 –80 50 180 –4 –2

2SA1746 斩波稳压器、 开关、 通用 –70 –50 –12 (脉冲 –20) 60 –10 –70 50 –1 –5

2SA1859 音频输出驱动器、 电视速度调制 –150 –150 –2 20 –10 –150 60 240 –10 –0.7

2SA1859A 音频输出驱动器、 电视速度调制 –180 –180 –2 20 –10 –180 60 240 –10 –0.7

2SA1860 音频、 通用 –150 –150 –14 80 –100 –150 50 180 –4 –5

2SA1907 音频、 通用 –80 –80 –6 60 –10 –80 50 180 –4 –2

2SA1908 音频、 通用 –120 –120 –8 75 –10 –120 50 180 –4 –3

2SA1909 音频、 通用 –140 –140 –10 80 –10 –140 50 180 –4 –3

2SA2151 音频、 通用 –200 –200 –15 160 –10 –200 50 180 –4 –3

2SA2151A 音频、 通用 –230 –230 –15 160 –10 –230 50 180 –4 –3

2SB1257 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 –60 –60 –4 (脉冲 –6) 25 –10 –60 2000 –4 –3

2SB1258 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 –100 –100 –6 (脉冲 –10) 30 –10 –100 1000 –2 –3

2SB1259 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 –120 –120 –10 (脉冲 –15) 30 –10 –120 2000 –4 –5

2SB1351 打印头/电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 –60 –60 –12 (脉冲 –20) 30 –10 –60 2000 –4 –10

2SB1382 斩波稳压器、 直流电机驱动器、 通用 –120 –120 –16 (脉冲 –26) 75 –10 –120 2000 –4 –8

2SB1383 斩波稳压器、 直流电机驱动器、 通用 –120 –120 –25 (脉冲 –40) 120 –10 –120 2000 –4 –12

2SB1420 斩波稳压器、 直流电机驱动器、 通用 –120 –120 –16 (脉冲 –26) 80 –10 –120 2000 –4 –8

2SB1559 音频、 串联稳压器、 通用 –160 –150 –8 80 –100 –160 5000 30000 –4 –6

2SB1560 音频、 串联稳压器、 通用 –160 –150 –10 100 –100 –160 5000 30000 –4 –7

2SB1570 音频、 串联稳压器、 通用 –160 –150 –12 150 –100 –160 5000 30000 –4 –7

2SB1587 音频、 串联稳压器、 通用 –160 –150 –8 75 –100 –160 5000 30000 –4 –6

2SB1588 音频、 串联稳压器、 通用 –160 –150 –10 80 –100 –160 5000 30000 –4 –7

2SB1647 音频、 串联稳压器、 通用 –150 –150 –15 130 –100 –150 5000 30000 –4 –10

2SB1648 音频、 串联稳压器、 通用 –150 –150 –17 200 –100 –150 5000 30000 –4 –10

2SB1649 音频、 串联稳压器、 通用 –150 –150 –15 85 –100 –150 5000 30000 –4 –10

2SB1685 音频、 串联稳压器、 通用 –110 –110 –6 60 –100 –110 5000 30000 –4 –5

2SB1686 音频、 串联稳压器、 通用 –110 –110 –6 30 –100 –110 5000 30000 –4 –5

2SB1687 音频、 串联稳压器、 通用 –110 –110 –6 60 –100 –110 5000 30000 –4 –5

2SC2837 音频、 通用 150 150 10 100 100 150 50 180 4 3

VCBO

(V)

VCEO

(V)

Ic

(A)

Pc

(W)

–2.0 –5 –0.5 60 –12 1 0.25 典型 0.8 典型 0.2 典型 110 典型 2SC2837 TO-3P (MT-100)

–2.0 –5 –0.5 50 –12 2 0.25 典型 0.85 典型 0.2 典型 400 典型 2SC2921 MT-200

–2.0 –8 –0.8 40 –12 2 0.3 典型 0.7 典型 0.2 典型 500 典型 2SC2922 MT-200

–0.6 –2 –0.2 15 –12 0.2 0.25 典型 0.75 典型 0.25 典型 90 典型 2SC3179 TO-220 (MT-25)

–2.0 –5 –0.5 35 –12 2 0.35 典型 1.5 典型 0.3 典型 500 典型 2SC3263 TO-3P (MT-100)

–2.0 –5 –0.5 35 –12 2 0.35 典型 1.5 典型 0.3 典型 500 典型 2SC3264 MT-200

–2.0 –5 –0.5 50 –12 2 0.25 典型 0.85 典型 0.2 典型 400 典型 2SC3284 TO-3P (MT-100)

–2.0 –5 –0.5 40 –12 2 0.3 典型 0.7 典型 0.2 典型 500 典型 2SC3519 TO-3P (MT-100)

–2.0 –5 –0.5 40 –12 2 0.3 典型 0.7 典型 0.2 典型 500 典型 2SC3519A TO-3P (MT-100)

–0.5 –2 –0.2 15 –12 0.2 0.25 典型 0.75 典型 0.25 典型 90 典型 2SC3851 TO-220F (FM20)

–0.5 –2 –0.2 15 –12 0.2 0.25 典型 0.75 典型 0.25 典型 90 典型 2SC3851A TO-220F (FM20)

–2.0 –5 –0.5 20 –12 0.5 0.6 典型 0.9 典型 0.2 典型 500 典型 2SC3856 TO-3P (MT-100)

–3.0 –10 –1 20 –12 0.5 0.3 典型 0.9 典型 0.2 典型 400 典型 2SC3857 MT-200

–2.5 –10 –1 20 –12 1 0.6 典型 0.9 典型 0.2 典型 500 典型 2SC3858 MT-200

–0.35 –6 –0.3 40 –12 0.5 0.4 典型 0.4 典型 0.2 典型 330 典型 2SC4064 TO-220F (FM20)

–0.35 –6 –0.3 40 –12 0.5 0.4 典型 0.4 典型 0.2 典型 330 典型 TO-220F (FM20)

–1.0 –0.7 –0.07 20 –12 0.2 0.4 典型 1.5 典型 0.5 典型 60 典型 2SC4381 TO-220F (FM20)

–1.0 –0.7 –0.07 20 –12 0.2 0.4 典型 1.5 典型 0.5 典型 60 典型 2SC4382 TO-220F (FM20)

–2.0 –5 –0.5 20 –12 0.5 0.6 典型 0.9 典型 0.2 典型 500 典型 2SC4388 TO-3PF (FM100)

–1.5 –2 –0.2 20 –12 0.5 0.18 典型 1.1 典型 0.21 典型 150 典型 2SC4466 TO-3P (MT-100)

–1.5 –3 –0.3 20 –12 0.5 0.14 典型 1.4 典型 0.21 典型 300 典型 2SC4467 TO-3P (MT-100)

–0.5 –5 –0.5 20 –12 0.5 0.17 典型 1.86 典型 0.27 典型 400 典型 2SC4468 TO-3P (MT-100)

–0.5 –2 –0.2 20 –12 0.5 0.18 典型 1.1 典型 0.21 典型 150 典型 2SC4511 TO-220F (FM20)

–0.5 –1.2 –5 –0.08 25 –12 1 0.5 典型 0.6 典型 0.3 典型 400 典型 TO-3PF (FM100)

–1.0 –0.7 –0.07 60 –12 0.7 0.5 典型 1 典型 0.5 典型 30 典型 2SC4883 TO-220F (FM20)

–1.0 –0.7 –0.07 60 –12 0.7 0.5 典型 1 典型 0.5 典型 30 典型 2SC4883A TO-220F (FM20)

–2.0 –5 –0.5 50 –12 2 0.25 典型 0.85 典型 0.2 典型 400 典型 2SC4886 TO-3PF (FM100)

–0.5 –12 –0.2 20 –12 0.5 0.18 典型 1.1 典型 0.21 典型 150 典型 2SC5099 TO-3PF (FM100)

–0.5 –3 –0.3 20 –12 0.5 0.14 典型 1.4 典型 0.21 典型 300 典型 2SC5100 TO-3PF (FM100)

–0.5 –5 –0.5 20 –12 0.5 0.17 典型 1.86 典型 0.27 典型 400 典型 2SC5101 TO-3PF (FM100)

–0.5 –5 –0.5 20 –12 –0.5 – – – 450 典型 2SC6011 TO-3P (MT-100)

–0.5 –5 –0.5 20 –12 –0.5 – – – 450 典型 2SC6011A TO-3P (MT-100)

–1.5 –2.0 –3 –0.006 200 –12 0.2 0.4 典型 0.8 典型 0.6 典型 75 典型 2SD2014 TO-220F (FM20)

–1.5 –2.0 –3 –0.006 100 –12 0.2 0.6 典型 1.6 典型 0.5 典型 100 典型 2SD1785 TO-220F (FM20)

–1.5 –2.0 –5 –0.01 100 –12 0.2 0.6 典型 1.6 典型 0.5 典型 145 典型 2SD2081 TO-220F (FM20)

–1.5 –2.0 –10 –0.02 130 –12 1 0.7 典型 1.5 典型 0.6 典型 170 典型 TO-220F (FM20)

–1.5 –2.5 –8 –0.016 50 –12 1 0.8 典型 1.8 典型 1 典型 350 典型 2SD2082 TO-3PF (FM100)

–1.8 –2.5 –12 –0.024 50 –12 1 1 典型 3 典型 1 典型 230 典型 2SD2083 TO-3P (MT-100)

–1.5 –2.5 –8 –0.016 50 –12 1 1 典型 3 典型 1 典型 350 典型 TO-3P (MT-100)

–2.5 –3.0 –6 –0.006 65 –12 1 0.7 典型 3.6 典型 0.9 典型 160 典型 2SD2389 TO-3P (MT-100)

–2.5 –3.0 –7 –0.007 50 –12 2 0.8 典型 3 典型 1.2 典型 230 典型 2SD2390 TO-3P (MT-100)

–2.5 –3.0 –7 –0.007 50 –12 2 0.8 典型 3 典型 1.2 典型 230 典型 2SD2401 MT-200

–2.5 –3.0 –6 –0.006 65 –12 1 0.7 典型 3.6 典型 0.9 典型 160 典型 2SD2438 TO-3PF (FM100)

–2.5 –3.0 –7 –0.007 50 –12 2 0.8 典型 3 典型 1.2 典型 230 典型 2SD2439 TO-3PF (FM100)

–2.5 –3.0 –10 –0.01 45 –12 2 0.7 典型 1.6 典型 1.1 典型 320 典型 2SD2560 TO-3P (MT-100)

–2.5 –3.0 –10 –0.01 45 –12 2 0.7 典型 1.6 典型 1.1 典型 320 典型 2SD2561 MT-200

–2.5 –3.0 –10 –0.01 45 –12 2 0.7 典型 1.6 典型 1.1 典型 320 典型 2SD2562 TO-3PF (FM100)

–2.5 –3.0 –5 –0.005 100 –12 0.5 1.1 典型 3.2 典型 1.1 典型 110 典型 2SD2641 TO-3P (MT-100)

–2.5 –3.0 –5 –0.005 100 –12 0.5 1.1 典型 3.2 典型 1.1 典型 110 典型 2SD2642 TO-220F (FM20)

–2.5 –3.0 –5 –0.005 100 –12 0.5 1.1 典型 3.2 典型 1.1 典型 110 典型 2SD2643 TO-3PF (FM100)

2.0 5 0.5 70 12 –1 0.2 典型 1.4 典型 0.35 典型 60 典型 2SA1186 TO3PF (MT-100)

(  A)µ

tf

(  S)

tstg

(  S)

ton

(  S)µ µ µ

重量

(g)

6.0

18.4

18.4

2.6

6.0

18.4

6.0

6.0

6.0

2.0

2.0

6.0

18.4

18.4

2.0

2.0

2.0

2.0

6.5

6.0

6.0

6.0

2.0

6.5

2.0

2.0

6.5

6.5

6.5

6.5

6.0

6.0

2.0

2.0

2.0

2.0

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

18.4

6.5

6.5

6.0

18.4

6.5

6.0

2.0

6.5

6.0

按型号分类的规格单
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型号 应用

绝对最大额定值 电气特性

补充 封装类型

ICBO

条件

VCB

(V)

条件 条件 条件
Cob

最小 最大

VCE Ic
(V) (A)

(pF)

fT 开关时间hFE VCE (饱和) VBE (饱和)

(V)
最大

(V) Ic IEIB MHz VCE

最大 (A)(A) (A) (V)

2SA1186 音频、 通用 –150 –150 –10 100 –100 –150 50 180 –4 –3

2SA1215 音频、 通用 –160 –160 –15 150 –100 –160 50 180 –4 –5

2SA1216 音频、 通用 –180 –180 –17 200 –100 –180 30 180 –4 –8

2SA1262 音频、 通用 –60 –60 –4 30 –100 –60 40 –4 –1

2SA1294 音频、 通用 –230 –230 –15 130 –100 –230 50 140 –4 –5

2SA1295 音频、 通用 –230 –230 –17 200 –100 –230 50 140 –4 –5

2SA1303 音频、 通用 –150 –150 –14 125 –100 –150 50 180 –4 –5

2SA1386 音频、 通用 –160 –160 –15 130 –100 –160 50 180 –4 –5

2SA1386A 音频、 通用 –180 –180 –15 130 –100 –180 50 180 –4 –5

2SA1488 音频、 通用 –60 –60 –4 25 –100 –60 40 –4 –1

2SA1488A 音频、 通用 –80 –80 –4 25 –100 –80 40 –4 –1

2SA1492 音频、 通用 –180 –180 –15 130 –100 –180 50 180 –4 –3

2SA1493 音频、 通用 –200 –200 –15 150 –100 –200 50 180 –4 –5

2SA1494 音频、 通用 –200 –200 –17 200 –100 –200 50 180 –4 –8

2SA1567 直流电机驱动器、 斩波稳压器、 通用 –50 –50 –12 35 –100 –50 50 –1 –6

2SA1568 直流电机驱动器、 斩波稳压器、 通用 –60 –60 ±12 35 –100 –60 50 –1 –6

2SA1667 电视垂直输出、 音频输出驱动器、 通用 –150 –150 –2 25 –10 –150 60 –10 –0.7

2SA1668 电视垂直输出、 音频输出驱动器、 通用 –200 –200 –2 25 –10 –200 60 –10 –0.7

2SA1673 音频、 通用 –180 –180 –15 85 –10 –180 50 180 –4 –3

2SA1693 音频、 通用 –80 –80 –6 60 –10 –80 50 180 –4 –2

2SA1694 音频、 通用 –120 –120 –8 80 –10 –120 50 180 –4 –3

2SA1695 音频、 通用 –140 –140 –10 100 –10 –140 50 180 –4 –3

2SA1725 音频、 通用 –80 –80 –6 30 –10 –80 50 180 –4 –2

2SA1746 斩波稳压器、 开关、 通用 –70 –50 –12 (脉冲 –20) 60 –10 –70 50 –1 –5

2SA1859 音频输出驱动器、 电视速度调制 –150 –150 –2 20 –10 –150 60 240 –10 –0.7

2SA1859A 音频输出驱动器、 电视速度调制 –180 –180 –2 20 –10 –180 60 240 –10 –0.7

2SA1860 音频、 通用 –150 –150 –14 80 –100 –150 50 180 –4 –5

2SA1907 音频、 通用 –80 –80 –6 60 –10 –80 50 180 –4 –2

2SA1908 音频、 通用 –120 –120 –8 75 –10 –120 50 180 –4 –3

2SA1909 音频、 通用 –140 –140 –10 80 –10 –140 50 180 –4 –3

2SA2151 音频、 通用 –200 –200 –15 160 –10 –200 50 180 –4 –3

2SA2151A 音频、 通用 –230 –230 –15 160 –10 –230 50 180 –4 –3

2SB1257 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 –60 –60 –4 (脉冲 –6) 25 –10 –60 2000 –4 –3

2SB1258 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 –100 –100 –6 (脉冲 –10) 30 –10 –100 1000 –2 –3

2SB1259 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 –120 –120 –10 (脉冲 –15) 30 –10 –120 2000 –4 –5

2SB1351 打印头/电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 –60 –60 –12 (脉冲 –20) 30 –10 –60 2000 –4 –10

2SB1382 斩波稳压器、 直流电机驱动器、 通用 –120 –120 –16 (脉冲 –26) 75 –10 –120 2000 –4 –8

2SB1383 斩波稳压器、 直流电机驱动器、 通用 –120 –120 –25 (脉冲 –40) 120 –10 –120 2000 –4 –12

2SB1420 斩波稳压器、 直流电机驱动器、 通用 –120 –120 –16 (脉冲 –26) 80 –10 –120 2000 –4 –8

2SB1559 音频、 串联稳压器、 通用 –160 –150 –8 80 –100 –160 5000 30000 –4 –6

2SB1560 音频、 串联稳压器、 通用 –160 –150 –10 100 –100 –160 5000 30000 –4 –7

2SB1570 音频、 串联稳压器、 通用 –160 –150 –12 150 –100 –160 5000 30000 –4 –7

2SB1587 音频、 串联稳压器、 通用 –160 –150 –8 75 –100 –160 5000 30000 –4 –6

2SB1588 音频、 串联稳压器、 通用 –160 –150 –10 80 –100 –160 5000 30000 –4 –7

2SB1647 音频、 串联稳压器、 通用 –150 –150 –15 130 –100 –150 5000 30000 –4 –10

2SB1648 音频、 串联稳压器、 通用 –150 –150 –17 200 –100 –150 5000 30000 –4 –10

2SB1649 音频、 串联稳压器、 通用 –150 –150 –15 85 –100 –150 5000 30000 –4 –10

2SB1685 音频、 串联稳压器、 通用 –110 –110 –6 60 –100 –110 5000 30000 –4 –5

2SB1686 音频、 串联稳压器、 通用 –110 –110 –6 30 –100 –110 5000 30000 –4 –5

2SB1687 音频、 串联稳压器、 通用 –110 –110 –6 60 –100 –110 5000 30000 –4 –5

2SC2837 音频、 通用 150 150 10 100 100 150 50 180 4 3

VCBO

(V)

VCEO

(V)

Ic

(A)

Pc

(W)

–2.0 –5 –0.5 60 –12 1 0.25 典型 0.8 典型 0.2 典型 110 典型 2SC2837 TO-3P (MT-100)

–2.0 –5 –0.5 50 –12 2 0.25 典型 0.85 典型 0.2 典型 400 典型 2SC2921 MT-200

–2.0 –8 –0.8 40 –12 2 0.3 典型 0.7 典型 0.2 典型 500 典型 2SC2922 MT-200

–0.6 –2 –0.2 15 –12 0.2 0.25 典型 0.75 典型 0.25 典型 90 典型 2SC3179 TO-220 (MT-25)

–2.0 –5 –0.5 35 –12 2 0.35 典型 1.5 典型 0.3 典型 500 典型 2SC3263 TO-3P (MT-100)

–2.0 –5 –0.5 35 –12 2 0.35 典型 1.5 典型 0.3 典型 500 典型 2SC3264 MT-200

–2.0 –5 –0.5 50 –12 2 0.25 典型 0.85 典型 0.2 典型 400 典型 2SC3284 TO-3P (MT-100)

–2.0 –5 –0.5 40 –12 2 0.3 典型 0.7 典型 0.2 典型 500 典型 2SC3519 TO-3P (MT-100)

–2.0 –5 –0.5 40 –12 2 0.3 典型 0.7 典型 0.2 典型 500 典型 2SC3519A TO-3P (MT-100)

–0.5 –2 –0.2 15 –12 0.2 0.25 典型 0.75 典型 0.25 典型 90 典型 2SC3851 TO-220F (FM20)

–0.5 –2 –0.2 15 –12 0.2 0.25 典型 0.75 典型 0.25 典型 90 典型 2SC3851A TO-220F (FM20)

–2.0 –5 –0.5 20 –12 0.5 0.6 典型 0.9 典型 0.2 典型 500 典型 2SC3856 TO-3P (MT-100)

–3.0 –10 –1 20 –12 0.5 0.3 典型 0.9 典型 0.2 典型 400 典型 2SC3857 MT-200

–2.5 –10 –1 20 –12 1 0.6 典型 0.9 典型 0.2 典型 500 典型 2SC3858 MT-200

–0.35 –6 –0.3 40 –12 0.5 0.4 典型 0.4 典型 0.2 典型 330 典型 2SC4064 TO-220F (FM20)

–0.35 –6 –0.3 40 –12 0.5 0.4 典型 0.4 典型 0.2 典型 330 典型 TO-220F (FM20)

–1.0 –0.7 –0.07 20 –12 0.2 0.4 典型 1.5 典型 0.5 典型 60 典型 2SC4381 TO-220F (FM20)

–1.0 –0.7 –0.07 20 –12 0.2 0.4 典型 1.5 典型 0.5 典型 60 典型 2SC4382 TO-220F (FM20)

–2.0 –5 –0.5 20 –12 0.5 0.6 典型 0.9 典型 0.2 典型 500 典型 2SC4388 TO-3PF (FM100)

–1.5 –2 –0.2 20 –12 0.5 0.18 典型 1.1 典型 0.21 典型 150 典型 2SC4466 TO-3P (MT-100)

–1.5 –3 –0.3 20 –12 0.5 0.14 典型 1.4 典型 0.21 典型 300 典型 2SC4467 TO-3P (MT-100)

–0.5 –5 –0.5 20 –12 0.5 0.17 典型 1.86 典型 0.27 典型 400 典型 2SC4468 TO-3P (MT-100)

–0.5 –2 –0.2 20 –12 0.5 0.18 典型 1.1 典型 0.21 典型 150 典型 2SC4511 TO-220F (FM20)

–0.5 –1.2 –5 –0.08 25 –12 1 0.5 典型 0.6 典型 0.3 典型 400 典型 TO-3PF (FM100)

–1.0 –0.7 –0.07 60 –12 0.7 0.5 典型 1 典型 0.5 典型 30 典型 2SC4883 TO-220F (FM20)

–1.0 –0.7 –0.07 60 –12 0.7 0.5 典型 1 典型 0.5 典型 30 典型 2SC4883A TO-220F (FM20)

–2.0 –5 –0.5 50 –12 2 0.25 典型 0.85 典型 0.2 典型 400 典型 2SC4886 TO-3PF (FM100)

–0.5 –12 –0.2 20 –12 0.5 0.18 典型 1.1 典型 0.21 典型 150 典型 2SC5099 TO-3PF (FM100)

–0.5 –3 –0.3 20 –12 0.5 0.14 典型 1.4 典型 0.21 典型 300 典型 2SC5100 TO-3PF (FM100)

–0.5 –5 –0.5 20 –12 0.5 0.17 典型 1.86 典型 0.27 典型 400 典型 2SC5101 TO-3PF (FM100)

–0.5 –5 –0.5 20 –12 –0.5 – – – 450 典型 2SC6011 TO-3P (MT-100)

–0.5 –5 –0.5 20 –12 –0.5 – – – 450 典型 2SC6011A TO-3P (MT-100)

–1.5 –2.0 –3 –0.006 200 –12 0.2 0.4 典型 0.8 典型 0.6 典型 75 典型 2SD2014 TO-220F (FM20)

–1.5 –2.0 –3 –0.006 100 –12 0.2 0.6 典型 1.6 典型 0.5 典型 100 典型 2SD1785 TO-220F (FM20)

–1.5 –2.0 –5 –0.01 100 –12 0.2 0.6 典型 1.6 典型 0.5 典型 145 典型 2SD2081 TO-220F (FM20)

–1.5 –2.0 –10 –0.02 130 –12 1 0.7 典型 1.5 典型 0.6 典型 170 典型 TO-220F (FM20)

–1.5 –2.5 –8 –0.016 50 –12 1 0.8 典型 1.8 典型 1 典型 350 典型 2SD2082 TO-3PF (FM100)

–1.8 –2.5 –12 –0.024 50 –12 1 1 典型 3 典型 1 典型 230 典型 2SD2083 TO-3P (MT-100)

–1.5 –2.5 –8 –0.016 50 –12 1 1 典型 3 典型 1 典型 350 典型 TO-3P (MT-100)

–2.5 –3.0 –6 –0.006 65 –12 1 0.7 典型 3.6 典型 0.9 典型 160 典型 2SD2389 TO-3P (MT-100)

–2.5 –3.0 –7 –0.007 50 –12 2 0.8 典型 3 典型 1.2 典型 230 典型 2SD2390 TO-3P (MT-100)

–2.5 –3.0 –7 –0.007 50 –12 2 0.8 典型 3 典型 1.2 典型 230 典型 2SD2401 MT-200

–2.5 –3.0 –6 –0.006 65 –12 1 0.7 典型 3.6 典型 0.9 典型 160 典型 2SD2438 TO-3PF (FM100)

–2.5 –3.0 –7 –0.007 50 –12 2 0.8 典型 3 典型 1.2 典型 230 典型 2SD2439 TO-3PF (FM100)

–2.5 –3.0 –10 –0.01 45 –12 2 0.7 典型 1.6 典型 1.1 典型 320 典型 2SD2560 TO-3P (MT-100)

–2.5 –3.0 –10 –0.01 45 –12 2 0.7 典型 1.6 典型 1.1 典型 320 典型 2SD2561 MT-200

–2.5 –3.0 –10 –0.01 45 –12 2 0.7 典型 1.6 典型 1.1 典型 320 典型 2SD2562 TO-3PF (FM100)

–2.5 –3.0 –5 –0.005 100 –12 0.5 1.1 典型 3.2 典型 1.1 典型 110 典型 2SD2641 TO-3P (MT-100)

–2.5 –3.0 –5 –0.005 100 –12 0.5 1.1 典型 3.2 典型 1.1 典型 110 典型 2SD2642 TO-220F (FM20)

–2.5 –3.0 –5 –0.005 100 –12 0.5 1.1 典型 3.2 典型 1.1 典型 110 典型 2SD2643 TO-3PF (FM100)

2.0 5 0.5 70 12 –1 0.2 典型 1.4 典型 0.35 典型 60 典型 2SA1186 TO3PF (MT-100)

(  A)µ

tf

(  S)

tstg

(  S)

ton

(  S)µ µ µ

重量

(g)

6.0

18.4

18.4

2.6

6.0

18.4

6.0

6.0

6.0

2.0

2.0

6.0

18.4

18.4

2.0

2.0

2.0

2.0

6.5

6.0

6.0

6.0

2.0

6.5

2.0

2.0

6.5

6.5

6.5

6.5

6.0

6.0

2.0

2.0

2.0

2.0

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

18.4

6.5

6.5

6.0

18.4

6.5

6.0

2.0

6.5

6.0
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2SC2921 音频、 通用 160 160 15 150 100 160 50 180 4 5

2SC2922 音频、 通用 180 180 17 200 100 180 30 180 4 8

2SC3179 音频、 通用 80 60 4 30 100 80 40 4 1

2SC3263 音频、 通用 230 230 15 130 100 230 50 140 4 5

2SC3264 音频、 通用 230 230 17 200 100 230 50 140 4 5

2SC3284 音频、 通用 150 150 14 125 100 150 50 180 4 5

2SC3519 音频、 通用 160 160 15 130 100 160 50 180 4 5

2SC3519A 音频、 通用 180 180 15 130 100 180 50 180 4 5

2SC3835 湿度调节器、直流-直流转换器、 通用 200 120 7 (脉冲 14) 70 100 200 70 220 4 3

2SC3851 音频、 PPC 高压电源、 通用 80 60 4 25 100 80 40 320 4 1

2SC3851A 音频、 PPC 高压电源、 通用 100 80 4 25 100 100 40 320 4 1

2SC3852 电磁线圈/电机驱动器/串联稳压器、 通用 80 60 3 25 10 80 500 4 0.5

2SC3852A 电磁线圈/电机驱动器/串联稳压器、 通用 100 80 3 25 10 100 500 4 0.5

2SC3856 音频、 通用 200 180 15 130 100 200 80 180 4 3

2SC3857 音频、 通用 200 200 15 150 100 200 50 180 4 5

2SC3858 音频、 通用 200 200 17 200 100 200 50 180 4 8

2SC3927 开关式稳压器、 通用 900 550 10 (脉冲 15) 120 100 800 10 28 4 5

2SC4024 直流-直流转换器、 应急灯逆变器、 通用 100 50 10 35 100 100 300 1600 4 1

2SC4064 直流电机驱动器、 通用 50 50 12 35 100 50 50 1 6

2SC4131 直流-直流转换器、 应急灯逆变器、 通用 100 50 15 (脉冲 20) 60 10 100 60 360 1 5

2SC4138 开关式稳压器、 通用 500 400 10 (脉冲 20) 80 100 500 10 30 4 6

2SC4140 开关式稳压器、 通用 500 400 18 (脉冲 36) 130 100 500 10 30 4 10

2SC4153 湿度调节器、直流-直流转换器、 通用 200 120 7 (脉冲 14) 30 100 200 70 220 4 3

2SC4300 开关式稳压器、 通用 900 800 5 (脉冲 10) 75 100 800 10 30 4 2

2SC4301 开关式稳压器、 照明逆变器、 通用 900 800 7 (脉冲 14) 80 100 800 10 30 4 3

2SC4304 开关式稳压器、 通用 900 800 3 (脉冲 6) 35 100 800 10 30 4 0.7

2SC4381 电机垂直输出、 音频输出驱动器、 通用 150 150 2 25 10 150 60 10 0.7

2SC4382 电机垂直输出、 音频输出驱动器、 通用 200 200 2 25 10 200 60 10 0.7

2SC4388 音频、 通用 200 180 15 85 10 200 50 180 4 3

2SC4445 开关式稳压器、 通用 900 800 3 (脉冲 6) 60 100 800 10 30 4 0.7

2SC4466 音频、 通用 120 80 6 60 10 120 50 180 4 2

2SC4467 音频、 通用 160 120 8 80 10 160 50 180 4 3

2SC4468 音频、 通用 200 140 10 100 10 200 50 180 4 3

2SC4495 音频温度补偿用、 通用 80 50 3 25 10 80 500 4 0.5

2SC4511 音频、 通用 120 80 6 30 10 120 50 180 4 2

2SC4518 开关式稳压器、 照明逆变器、 通用 900 550 5 (脉冲 10) 35 100 800 10 25 4 1.8

2SC4518A 开关式稳压器、 照明逆变器、 通用 1000 550 5 (脉冲 10) 35 100 800 10 25 4 1.8

2SC4546 开关式稳压器、 照明逆变器、 通用 600 400 7 (脉冲 14) 30 100 600 10 25 4 3

2SC4706 开关式稳压器、 通用 900 600 14 (脉冲 28) 130 100 800 10 25 4 7

2SC4883 音频输出驱动器、 电视速度调制 150 150 2 20 10 150 60 240 10 0.7

2SC4883A 音频输出驱动器、 电视速度调制 180 180 2 20 10 180 60 240 10 0.7

2SC4886 音频、 通用 150 150 14 80 100 150 50 180 4 5

2SC5071 开关式稳压器、 通用 500 400 12 (脉冲 24) 100 100 500 10 30 4 7

2SC5099 音频、 通用 120 80 6 60 10 120 50 180 4 2

2SC5100 音频、 通用 160 120 8 75 10 160 50 180 4 3

2SC5101 音频、 通用 200 140 10 80 10 200 50 180 4 3

2SC5130 开关式稳压器、 通用 600 400 5 (脉冲 10) 30 100 500 10 30 4 1.5

2SC5287 开关式稳压器、 通用 900 550 5 (脉冲 10) 80 100 800 10 25 4 1.8

2SC6011 音频、 通用 200 200 15 160 10 200 50 180 4 3

2SC6011A 音频、 通用 230 230 15 160 10 230 50 180 4 3

2.0 5 0.5 60 12 –2 0.2 典型 1.5 典型 0.35 典型 200 典型 2SA1215 MT-200

2.0 8 0.8 50 12 –2 0.2 典型 1.3 典型 0.45 典型 250 典型 2SA1216 MT-200

0.6 2 0.2 15 12 –0.2 0.2 典型 1.9 典型 0.29 典型 60 典型 2SA1262 TO-220 (MT-25)

2.0 5 0.5 60 12 –2 0.3 典型 2.4 典型 0.5 典型 250 典型 2SA1294 TO-3P (MT-100)

2.0 5 0.5 60 12 –2 0.3 典型 2.4 典型 0.5 典型 250 典型 2SA1295 MT-200

2.0 5 0.5 60 12 –2 0.2 典型 1.5 典型 0.35 典型 200 典型 2SA1303 TO-3P (MT-100)

2.0 5 0.5 50 12 –2 0.2 典型 1.3 典型 0.45 典型 250 典型 2SA1386 TO-3P (MT-100)

2.0 5 0.5 50 12 –2 0.2 典型 1.3 典型 0.45 典型 250 典型 2SA1386A TO-3P (MT-100)

0.5 1.2 3 0.3 30 12 –0.5 0.5 最大 3 最大 0.5 最大 110 典型 TO-3P (MT-100)

0.5 2 0.2 15 12 –0.2 0.2 典型 1 典型 0.3 典型 60 典型 2SA1488 TO-220F (FM20)

0.5 2 0.2 15 12 –0.2 0.2 典型 1 典型 0.3 典型 60 典型 2SA1488A TO-220F (FM20)

0.5 2 0.05 15 12 –0.2 0.8 典型 3 典型 1.2 典型 50 典型 TO-220F (FM20)

0.5 2 0.05 15 12 –0.2 0.8 典型 3 典型 1.2 典型 50 典型 TO-220F (FM20)

2.0 5 0.5 20 12 –0.5 0.5 典型 1.8 典型 0.6 典型 300 典型 2SA1492 TO-3P (MT-100)

3.0 10 1 20 12 –0.5 0.3 典型 2.4 典型 0.4 典型 250 典型 2SA1493 MT-200

2.5 10 1 20 12 –1 0.5 典型 1.8 典型 0.6 典型 300 典型 2SA1494 MT-200

0.5 1.2 5 1 6 12 –1 1 最大 5 最大 0.5 最大 105 典型 TO-3P (MT-100)

0.5 5 0.1 24 12 –0.5 0.5 典型 2 典型 0.5 典型 150 典型 TO-220F (FM20)

0.35 6 0.3 40 12 –0.5 0.6 典型 1.4 典型 0.4 典型 180 典型 2SA1567 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 5 0.08 18 12 –1 0.5 典型 2 典型 0.4 典型 210 典型 TO-3PF (FM100)

0.5 1.3 6 1.2 10 12 –0.7 1 最大 3 最大 0.5 最大 85 典型 TO-3P (MT-100)

0.5 1.3 10 2 10 12 –2.0 1 最大 3 最大 0.5 最大 165 典型 TO-3P (MT-100)

0.5 1.2 3 0.3 30 12 –0.5 0.5 最大 3 最大 0.5 最大 110 典型 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 2 0.4 6 12 –0.5 1 最大 5 最大 1 最大 75 典型 TO-3PF (FM100)

0.5 1.2 3 0.6 6 12 –1 1 最大 5 最大 1 最大 105 典型 TO-3PF (FM100)

0.5 1.2 7 0.14 15 12 –0.3 0.7 最大 4 最大 0.7 最大 50 典型 TO-220F (FM20)

1.0 7 0.07 15 12 –0.2 1 典型 3 典型 1.5 典型 35 2SA1667 TO-220F (FM20)

1.0 7 0.07 15 12 –0.2 1 典型 3 典型 1.5 典型 35 2SA1668 TO-220F (FM20)

2.0 5 0.5 20 12 –0.5 0.5 最大 1.8 最大 0.6 最大 300 2SA1673 TO-3PF (FM100)

0.5 1.2 0.7 0.14 15 12 –0.3 0.7 最大 4 最大 0.7 最大 50 TO-3PF (FM100)

1.5 2 0.2 20 12 –0.5 0.16 典型 2.6 典型 0.34 典型 110 2SA1693 TO-3P (MT-100)

1.5 3 0.3 20 12 –0.5 0.13 典型 3.5 典型 0.32 典型 200 2SA1694 TO-3P (MT-100)

0.5 5 0.5 20 12 –0.5 0.24 典型 4.32 典型 0.4 典型 250 2SA1695 TO-3P (MT-100)

0.5 4 0.02 40 12 –0.1 0.45 典型 1.6 典型 0.85 典型 30 TO-220F (FM20)

0.5 2 0.2 20 12 –0.5 0.16 典型 2.6 典型 0.34 典型 110 2SA1725 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 1.8 0.36 6 12 –0.35 0.7 最大 4 最大 0.5 最大 50 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 1.8 0.36 6 12 –0.35 0.7 最大 4 最大 0.5 最大 50 TO-220F (FM20)

0.7 1.3 3 0.6 10 12 –0.5 0.5 最大 2 最大 0.15 最大 55 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 7 1.4 6 12 –1.5 1 最大 5 最大 0.7 最大 160 TO-3P (MT-100)

1.0 0.7 0.07 120 12 –0.7 0.5 典型 1.5 典型 0.5 典型 30 2SA1859 TO-220F (FM20)

1.0 0.7 0.07 120 12 –0.7 0.5 典型 1.5 典型 0.5 典型 30 2SA1859A TO-220F (FM20)

2.0 5 0.5 60 12 –2 0.26 典型 1.5 典型 0.35 典型 200 2SA1860 TO-3PF (FM100)

0.5 1.3 7 1.4 10 12 –1 1 最大 3 最大 0.5 最大 105 TO-3P (MT-100)

0.5 2 0.2 20 12 –0.5 0.16 典型 2.6 典型 0.34 典型 110 2SA1907 TO-3PF (FM100)

0.5 3 0.3 20 12 –0.5 0.13 典型 3.5 典型 0.32 典型 200 2SA1908 TO-3PF (FM100)

0.5 5 0.5 20 12 –0.5 0.24 典型 4.32 典型 0.4 典型 250 2SA1909 TO-3PF (FM100)

0.5 1.3 1.5 0.3 20 12 –0.3 1 最大 2 最大 0.3 最大 30 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 1.8 0.36 6 12 –0.35 0.7 最大 4 最大 0.5 最大 50 TO-3P (MT-100)

0.5 5 0.5 20 12 –0.5 – – – 270 2SA2151 TO-3P (MT-100)

0.5 5 0.5 20 12 –0.5 – – – 270 2SA2151A TO-3P (MT-100)

型号 应用

绝对最大额定值 电气特性

补充 封装类型
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条件

VCB

(V)

条件 条件 条件
Cob

最小 最大

VCE Ic
(V) (A)

(pF)

fT 开关时间hFE VCE (饱和) VBE (饱和)

(V)
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(V) Ic IEIB MHz VCE

最大 (A)(A) (A) (V)
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(V)
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(W) (  A)µ
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2SC2921 音频、 通用 160 160 15 150 100 160 50 180 4 5

2SC2922 音频、 通用 180 180 17 200 100 180 30 180 4 8

2SC3179 音频、 通用 80 60 4 30 100 80 40 4 1

2SC3263 音频、 通用 230 230 15 130 100 230 50 140 4 5

2SC3264 音频、 通用 230 230 17 200 100 230 50 140 4 5

2SC3284 音频、 通用 150 150 14 125 100 150 50 180 4 5

2SC3519 音频、 通用 160 160 15 130 100 160 50 180 4 5

2SC3519A 音频、 通用 180 180 15 130 100 180 50 180 4 5

2SC3835 湿度调节器、直流-直流转换器、 通用 200 120 7 (脉冲 14) 70 100 200 70 220 4 3

2SC3851 音频、 PPC 高压电源、 通用 80 60 4 25 100 80 40 320 4 1

2SC3851A 音频、 PPC 高压电源、 通用 100 80 4 25 100 100 40 320 4 1

2SC3852 电磁线圈/电机驱动器/串联稳压器、 通用 80 60 3 25 10 80 500 4 0.5

2SC3852A 电磁线圈/电机驱动器/串联稳压器、 通用 100 80 3 25 10 100 500 4 0.5

2SC3856 音频、 通用 200 180 15 130 100 200 80 180 4 3

2SC3857 音频、 通用 200 200 15 150 100 200 50 180 4 5

2SC3858 音频、 通用 200 200 17 200 100 200 50 180 4 8

2SC3927 开关式稳压器、 通用 900 550 10 (脉冲 15) 120 100 800 10 28 4 5

2SC4024 直流-直流转换器、 应急灯逆变器、 通用 100 50 10 35 100 100 300 1600 4 1

2SC4064 直流电机驱动器、 通用 50 50 12 35 100 50 50 1 6

2SC4131 直流-直流转换器、 应急灯逆变器、 通用 100 50 15 (脉冲 20) 60 10 100 60 360 1 5

2SC4138 开关式稳压器、 通用 500 400 10 (脉冲 20) 80 100 500 10 30 4 6

2SC4140 开关式稳压器、 通用 500 400 18 (脉冲 36) 130 100 500 10 30 4 10

2SC4153 湿度调节器、直流-直流转换器、 通用 200 120 7 (脉冲 14) 30 100 200 70 220 4 3

2SC4300 开关式稳压器、 通用 900 800 5 (脉冲 10) 75 100 800 10 30 4 2

2SC4301 开关式稳压器、 照明逆变器、 通用 900 800 7 (脉冲 14) 80 100 800 10 30 4 3

2SC4304 开关式稳压器、 通用 900 800 3 (脉冲 6) 35 100 800 10 30 4 0.7

2SC4381 电机垂直输出、 音频输出驱动器、 通用 150 150 2 25 10 150 60 10 0.7

2SC4382 电机垂直输出、 音频输出驱动器、 通用 200 200 2 25 10 200 60 10 0.7

2SC4388 音频、 通用 200 180 15 85 10 200 50 180 4 3

2SC4445 开关式稳压器、 通用 900 800 3 (脉冲 6) 60 100 800 10 30 4 0.7

2SC4466 音频、 通用 120 80 6 60 10 120 50 180 4 2

2SC4467 音频、 通用 160 120 8 80 10 160 50 180 4 3

2SC4468 音频、 通用 200 140 10 100 10 200 50 180 4 3

2SC4495 音频温度补偿用、 通用 80 50 3 25 10 80 500 4 0.5

2SC4511 音频、 通用 120 80 6 30 10 120 50 180 4 2

2SC4518 开关式稳压器、 照明逆变器、 通用 900 550 5 (脉冲 10) 35 100 800 10 25 4 1.8

2SC4518A 开关式稳压器、 照明逆变器、 通用 1000 550 5 (脉冲 10) 35 100 800 10 25 4 1.8

2SC4546 开关式稳压器、 照明逆变器、 通用 600 400 7 (脉冲 14) 30 100 600 10 25 4 3

2SC4706 开关式稳压器、 通用 900 600 14 (脉冲 28) 130 100 800 10 25 4 7

2SC4883 音频输出驱动器、 电视速度调制 150 150 2 20 10 150 60 240 10 0.7

2SC4883A 音频输出驱动器、 电视速度调制 180 180 2 20 10 180 60 240 10 0.7

2SC4886 音频、 通用 150 150 14 80 100 150 50 180 4 5

2SC5071 开关式稳压器、 通用 500 400 12 (脉冲 24) 100 100 500 10 30 4 7

2SC5099 音频、 通用 120 80 6 60 10 120 50 180 4 2

2SC5100 音频、 通用 160 120 8 75 10 160 50 180 4 3

2SC5101 音频、 通用 200 140 10 80 10 200 50 180 4 3

2SC5130 开关式稳压器、 通用 600 400 5 (脉冲 10) 30 100 500 10 30 4 1.5

2SC5287 开关式稳压器、 通用 900 550 5 (脉冲 10) 80 100 800 10 25 4 1.8

2SC6011 音频、 通用 200 200 15 160 10 200 50 180 4 3

2SC6011A 音频、 通用 230 230 15 160 10 230 50 180 4 3

2.0 5 0.5 60 12 –2 0.2 典型 1.5 典型 0.35 典型 200 典型 2SA1215 MT-200

2.0 8 0.8 50 12 –2 0.2 典型 1.3 典型 0.45 典型 250 典型 2SA1216 MT-200

0.6 2 0.2 15 12 –0.2 0.2 典型 1.9 典型 0.29 典型 60 典型 2SA1262 TO-220 (MT-25)

2.0 5 0.5 60 12 –2 0.3 典型 2.4 典型 0.5 典型 250 典型 2SA1294 TO-3P (MT-100)

2.0 5 0.5 60 12 –2 0.3 典型 2.4 典型 0.5 典型 250 典型 2SA1295 MT-200

2.0 5 0.5 60 12 –2 0.2 典型 1.5 典型 0.35 典型 200 典型 2SA1303 TO-3P (MT-100)

2.0 5 0.5 50 12 –2 0.2 典型 1.3 典型 0.45 典型 250 典型 2SA1386 TO-3P (MT-100)

2.0 5 0.5 50 12 –2 0.2 典型 1.3 典型 0.45 典型 250 典型 2SA1386A TO-3P (MT-100)

0.5 1.2 3 0.3 30 12 –0.5 0.5 最大 3 最大 0.5 最大 110 典型 TO-3P (MT-100)

0.5 2 0.2 15 12 –0.2 0.2 典型 1 典型 0.3 典型 60 典型 2SA1488 TO-220F (FM20)

0.5 2 0.2 15 12 –0.2 0.2 典型 1 典型 0.3 典型 60 典型 2SA1488A TO-220F (FM20)

0.5 2 0.05 15 12 –0.2 0.8 典型 3 典型 1.2 典型 50 典型 TO-220F (FM20)

0.5 2 0.05 15 12 –0.2 0.8 典型 3 典型 1.2 典型 50 典型 TO-220F (FM20)

2.0 5 0.5 20 12 –0.5 0.5 典型 1.8 典型 0.6 典型 300 典型 2SA1492 TO-3P (MT-100)

3.0 10 1 20 12 –0.5 0.3 典型 2.4 典型 0.4 典型 250 典型 2SA1493 MT-200

2.5 10 1 20 12 –1 0.5 典型 1.8 典型 0.6 典型 300 典型 2SA1494 MT-200

0.5 1.2 5 1 6 12 –1 1 最大 5 最大 0.5 最大 105 典型 TO-3P (MT-100)

0.5 5 0.1 24 12 –0.5 0.5 典型 2 典型 0.5 典型 150 典型 TO-220F (FM20)

0.35 6 0.3 40 12 –0.5 0.6 典型 1.4 典型 0.4 典型 180 典型 2SA1567 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 5 0.08 18 12 –1 0.5 典型 2 典型 0.4 典型 210 典型 TO-3PF (FM100)

0.5 1.3 6 1.2 10 12 –0.7 1 最大 3 最大 0.5 最大 85 典型 TO-3P (MT-100)

0.5 1.3 10 2 10 12 –2.0 1 最大 3 最大 0.5 最大 165 典型 TO-3P (MT-100)

0.5 1.2 3 0.3 30 12 –0.5 0.5 最大 3 最大 0.5 最大 110 典型 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 2 0.4 6 12 –0.5 1 最大 5 最大 1 最大 75 典型 TO-3PF (FM100)

0.5 1.2 3 0.6 6 12 –1 1 最大 5 最大 1 最大 105 典型 TO-3PF (FM100)

0.5 1.2 7 0.14 15 12 –0.3 0.7 最大 4 最大 0.7 最大 50 典型 TO-220F (FM20)

1.0 7 0.07 15 12 –0.2 1 典型 3 典型 1.5 典型 35 2SA1667 TO-220F (FM20)

1.0 7 0.07 15 12 –0.2 1 典型 3 典型 1.5 典型 35 2SA1668 TO-220F (FM20)

2.0 5 0.5 20 12 –0.5 0.5 最大 1.8 最大 0.6 最大 300 2SA1673 TO-3PF (FM100)

0.5 1.2 0.7 0.14 15 12 –0.3 0.7 最大 4 最大 0.7 最大 50 TO-3PF (FM100)

1.5 2 0.2 20 12 –0.5 0.16 典型 2.6 典型 0.34 典型 110 2SA1693 TO-3P (MT-100)

1.5 3 0.3 20 12 –0.5 0.13 典型 3.5 典型 0.32 典型 200 2SA1694 TO-3P (MT-100)

0.5 5 0.5 20 12 –0.5 0.24 典型 4.32 典型 0.4 典型 250 2SA1695 TO-3P (MT-100)

0.5 4 0.02 40 12 –0.1 0.45 典型 1.6 典型 0.85 典型 30 TO-220F (FM20)

0.5 2 0.2 20 12 –0.5 0.16 典型 2.6 典型 0.34 典型 110 2SA1725 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 1.8 0.36 6 12 –0.35 0.7 最大 4 最大 0.5 最大 50 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 1.8 0.36 6 12 –0.35 0.7 最大 4 最大 0.5 最大 50 TO-220F (FM20)

0.7 1.3 3 0.6 10 12 –0.5 0.5 最大 2 最大 0.15 最大 55 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 7 1.4 6 12 –1.5 1 最大 5 最大 0.7 最大 160 TO-3P (MT-100)

1.0 0.7 0.07 120 12 –0.7 0.5 典型 1.5 典型 0.5 典型 30 2SA1859 TO-220F (FM20)

1.0 0.7 0.07 120 12 –0.7 0.5 典型 1.5 典型 0.5 典型 30 2SA1859A TO-220F (FM20)

2.0 5 0.5 60 12 –2 0.26 典型 1.5 典型 0.35 典型 200 2SA1860 TO-3PF (FM100)

0.5 1.3 7 1.4 10 12 –1 1 最大 3 最大 0.5 最大 105 TO-3P (MT-100)

0.5 2 0.2 20 12 –0.5 0.16 典型 2.6 典型 0.34 典型 110 2SA1907 TO-3PF (FM100)

0.5 3 0.3 20 12 –0.5 0.13 典型 3.5 典型 0.32 典型 200 2SA1908 TO-3PF (FM100)

0.5 5 0.5 20 12 –0.5 0.24 典型 4.32 典型 0.4 典型 250 2SA1909 TO-3PF (FM100)

0.5 1.3 1.5 0.3 20 12 –0.3 1 最大 2 最大 0.3 最大 30 TO-220F (FM20)

0.5 1.2 1.8 0.36 6 12 –0.35 0.7 最大 4 最大 0.5 最大 50 TO-3P (MT-100)

0.5 5 0.5 20 12 –0.5 – – – 270 2SA2151 TO-3P (MT-100)

0.5 5 0.5 20 12 –0.5 – – – 270 2SA2151A TO-3P (MT-100)

型号 应用

绝对最大额定值 电气特性

补充 封装类型
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2SD1769 电磁线圈/继电器/电机驱动器/串联稳压器、 通用 120 120 6 (脉冲 10) 50 10 120 2000 2 3

2SD1785 电磁线圈/继电器/电机驱动器/串联稳压器、 通用 120 120 6 (脉冲 10) 30 10 120 2000 2 3

2SD1796 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 60±10 60±10 4 25 10 50 2000 4 3

2SD2014 电磁线圈/继电器/电机驱动器/串联稳压器、 通用 120 80 4 25 10 120 2000 2 3

2SD2015 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 150 120 4 25 10 150 2000 2 2

2SD2016 点火器、 继电器、 通用 200 200 3 25 10 200 1000 15000 4 1

2SD2017 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 300 250 6 35 100 300 2000 2 2

2SD2045 电磁线圈/电机驱动器、 通用 120 120 6 (脉冲 10) 50 10 120 2000 2 3

2SD2081 电磁线圈/电机驱动器、 通用 120 120 10 (脉冲 15) 30 10 120 2000 4 5

2SD2082 电磁线圈/电机驱动器、 通用 120 120 16 (脉冲 26) 75 10 120 2000 4 8

2SD2083 电磁线圈/电机驱动器、 通用 120 120 25 (脉冲 40) 120 10 120 2000 4 12

2SD2141 点火器、 电磁线圈、 电机驱动器、 通用 380±50 380±50 6 (脉冲 10) 35 10 330 1500 2 3

2SD2389 音频、 串联稳压器、 通用 160 150 8 80 100 160 5000 30000 4 6

2SD2390 音频、 串联稳压器、 通用 160 150 10 100 100 160 5000 30000 4 7

2SD2401 音频、 串联稳压器、 通用 160 150 12 150 100 160 5000 30000 4 7

2SD2438 音频、 串联稳压器、 通用 160 150 8 75 100 160 5000 30000 4 6

2SD2439 音频、 串联稳压器、 通用 160 150 10 80 100 160 5000 30000 4 7

2SD2560 音频、 串联稳压器、 通用 150 150 15 130 100 150 5000 30000 4 10

2SD2561 音频、 串联稳压器、 通用 150 150 17 200 100 150 5000 30000 4 10

2SD2562 音频、 串联稳压器、 通用 150 150 15 85 100 150 5000 30000 4 10

2SD2641 音频、 串联稳压器、 通用 110 110 6 60 100 110 5000 30000 4 5

2SD2642 音频、 串联稳压器、 通用 110 110 6 30 100 110 5000 30000 4 5

2SD2643 音频、 串联稳压器、 通用 110 110 6 60 100 110 5000 30000 4 5

STD01N 音频 150 150 10 100 100 150 5000 20000 4 6

STD01P 音频 –150 –150 –10 100 –100 –150 5000 20000 –4 –6

STD03N 音频 160 160 15 160 100 160 5000 20000 4 10

STD03P 音频 –160 –160 –15 160 –100 –160 5000 20000 –4 –10

1.5 2.0 3 3mA 100 12 –0.2 0.5 典型 5.5 典型 1.5 典型 TO-220 (MT-25)

1.5 2 3mA 100 12 –0.1 0.5 典型 5.5 典型 1.5 典型 70 2SB1258 TO-220F (FM20)

1.5 3 10mA 60 12 –0.2 1 典型 4 典型 1.5 典型 45 TO-220F (FM20)

1.5 2.0 3 3mA 75 12 –0.1 1 典型 4 典型 1.5 典型 45 2SB1257 TO-220F (FM20)

1.5 2.0 2 2mA 40 12 –0.1 0.6 典型 5 典型 2 典型 40 TO-220F (FM20)

1.5 2.0 1 1.5mA 90 12 –0.1 40 TO-220F (FM20)

1.5 2.0 2 2mA 20 12 –1 0.6 典型 16 典型 3 典型 65 TO-220F (FM20)

1.5 2.0 3 3mA 50 12 –1 0.5 典型 5.5 典型 1.5 典型 70 TO-3PF (FM100)

1.5 2.0 5 5mA 60 12 –0.5 95 2SB1259 TO-220F (FM20)

1.5 2.5 8 16mA 20 12 –1 0.6 典型 7 典型 1.5 典型 210 2SB1382 TO-3PF (FM100)

1.8 2.5 12 24mA 20 12 –1 1 典型 6 典型 1 典型 340 2SB1383 TO-3P (MT-100)

1.5 4 20mA 20 12 –0.5 95 TO-220F (FM20)

2.5 3.0 6 6mA 80 12 –1 0.6 典型 10 典型 0.9 典型 85 2SB1559 TO-3P (MT-100)

2.5 3.0 7 7mA 55 12 –2 0.5 典型 10 典型 1.1 典型 95 2SB1560 TO-3P (MT-100)

2.5 3.0 7 7mA 55 12 –2 0.5 典型 10 典型 1.1 典型 95 2SB1570 MT-200

2.5 3.0 6 6mA 80 12 –1 0.6 典型 10 典型 0.9 典型 85 2SB1587 TO-3PF (FM100)

2.5 3.0 7 7mA 55 12 –2 0.5 典型 10 典型 1.1 典型 95 2SB1588 TO-3PF (FM100)

2.5 3.0 10 10mA 70 12 –2 0.8 典型 4 典型 1.2 典型 120 2SB1647 TO-3P (MT-100)

2.5 3.0 10 10mA 70 12 –2 0.8 典型 4 典型 1.2 典型 120 2SB1648 MT-200

2.5 3.0 10 10mA 70 12 –2 0.8 典型 4 典型 1.2 典型 120 2SB1649 TO-3PF (FM100)

2.5 3.0 5 5mA 60 12 –2 0.8 典型 6.2 典型 1.1 典型 55 2SB1624 TO-3P (MT-100)

2.5 3.0 5 5mA 60 12 –0.5 0.8 典型 6.2 典型 1.1 典型 55 2SB1626 TO-220F (FM20)

2.5 3.0 5 5mA 60 12 –0.5 0.8 典型 6.2 典型 1.1 典型 55 2SB1625 TO-3PF (FM100)

2.0 2.5 6 6mA STD01P TO3P-5Pin

–2.0 –2.5 –6 –6mA STD01N TO3P-5Pin

2.0 2.5 10 10mA STD03P TO-3P-5pin

–2.0 –2.5 –10 –10mA STD03N TO-3P-5pin

型号 应用

绝对最大额定值 电气特性

补充 封装类型

ICBO

条件

VCB

(V)

条件 条件 条件
Cob

最小 最大

VCE Ic
(V) (A)

(pF)

fT 开关时间hFE VCE (饱和) VBE (饱和)

(V)
最大

(V) Ic IEIB MHz VCE

最大 (A)(A) (A) (V)

VCBO

(V)

VCEO

(V)

Ic

(A)

Pc

(W) (  A)µ

tf

(  S)

tstg

(  S)

ton

(  S)µ µ µ

重量

(g)

2.6

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

6.5

2.0

6.5

6.0

2.0

6.0

6.0

18.4

6.5

6.5

6.0

18.4

6.5

6.0

2.0

6.5

6.2

6.2

6.2

6.2

2-1 三极管
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2SD1769 电磁线圈/继电器/电机驱动器/串联稳压器、 通用 120 120 6 (脉冲 10) 50 10 120 2000 2 3

2SD1785 电磁线圈/继电器/电机驱动器/串联稳压器、 通用 120 120 6 (脉冲 10) 30 10 120 2000 2 3

2SD1796 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 60±10 60±10 4 25 10 50 2000 4 3

2SD2014 电磁线圈/继电器/电机驱动器/串联稳压器、 通用 120 80 4 25 10 120 2000 2 3

2SD2015 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 150 120 4 25 10 150 2000 2 2

2SD2016 点火器、 继电器、 通用 200 200 3 25 10 200 1000 15000 4 1

2SD2017 电磁线圈/继电器/电机驱动器、 通用 300 250 6 35 100 300 2000 2 2

2SD2045 电磁线圈/电机驱动器、 通用 120 120 6 (脉冲 10) 50 10 120 2000 2 3

2SD2081 电磁线圈/电机驱动器、 通用 120 120 10 (脉冲 15) 30 10 120 2000 4 5

2SD2082 电磁线圈/电机驱动器、 通用 120 120 16 (脉冲 26) 75 10 120 2000 4 8

2SD2083 电磁线圈/电机驱动器、 通用 120 120 25 (脉冲 40) 120 10 120 2000 4 12

2SD2141 点火器、 电磁线圈、 电机驱动器、 通用 380±50 380±50 6 (脉冲 10) 35 10 330 1500 2 3

2SD2389 音频、 串联稳压器、 通用 160 150 8 80 100 160 5000 30000 4 6

2SD2390 音频、 串联稳压器、 通用 160 150 10 100 100 160 5000 30000 4 7

2SD2401 音频、 串联稳压器、 通用 160 150 12 150 100 160 5000 30000 4 7

2SD2438 音频、 串联稳压器、 通用 160 150 8 75 100 160 5000 30000 4 6

2SD2439 音频、 串联稳压器、 通用 160 150 10 80 100 160 5000 30000 4 7

2SD2560 音频、 串联稳压器、 通用 150 150 15 130 100 150 5000 30000 4 10

2SD2561 音频、 串联稳压器、 通用 150 150 17 200 100 150 5000 30000 4 10

2SD2562 音频、 串联稳压器、 通用 150 150 15 85 100 150 5000 30000 4 10

2SD2641 音频、 串联稳压器、 通用 110 110 6 60 100 110 5000 30000 4 5

2SD2642 音频、 串联稳压器、 通用 110 110 6 30 100 110 5000 30000 4 5

2SD2643 音频、 串联稳压器、 通用 110 110 6 60 100 110 5000 30000 4 5

STD01N 音频 150 150 10 100 100 150 5000 20000 4 6

STD01P 音频 –150 –150 –10 100 –100 –150 5000 20000 –4 –6

STD03N 音频 160 160 15 160 100 160 5000 20000 4 10

STD03P 音频 –160 –160 –15 160 –100 –160 5000 20000 –4 –10

1.5 2.0 3 3mA 100 12 –0.2 0.5 典型 5.5 典型 1.5 典型 TO-220 (MT-25)

1.5 2 3mA 100 12 –0.1 0.5 典型 5.5 典型 1.5 典型 70 2SB1258 TO-220F (FM20)

1.5 3 10mA 60 12 –0.2 1 典型 4 典型 1.5 典型 45 TO-220F (FM20)

1.5 2.0 3 3mA 75 12 –0.1 1 典型 4 典型 1.5 典型 45 2SB1257 TO-220F (FM20)

1.5 2.0 2 2mA 40 12 –0.1 0.6 典型 5 典型 2 典型 40 TO-220F (FM20)

1.5 2.0 1 1.5mA 90 12 –0.1 40 TO-220F (FM20)

1.5 2.0 2 2mA 20 12 –1 0.6 典型 16 典型 3 典型 65 TO-220F (FM20)

1.5 2.0 3 3mA 50 12 –1 0.5 典型 5.5 典型 1.5 典型 70 TO-3PF (FM100)

1.5 2.0 5 5mA 60 12 –0.5 95 2SB1259 TO-220F (FM20)

1.5 2.5 8 16mA 20 12 –1 0.6 典型 7 典型 1.5 典型 210 2SB1382 TO-3PF (FM100)

1.8 2.5 12 24mA 20 12 –1 1 典型 6 典型 1 典型 340 2SB1383 TO-3P (MT-100)

1.5 4 20mA 20 12 –0.5 95 TO-220F (FM20)

2.5 3.0 6 6mA 80 12 –1 0.6 典型 10 典型 0.9 典型 85 2SB1559 TO-3P (MT-100)

2.5 3.0 7 7mA 55 12 –2 0.5 典型 10 典型 1.1 典型 95 2SB1560 TO-3P (MT-100)

2.5 3.0 7 7mA 55 12 –2 0.5 典型 10 典型 1.1 典型 95 2SB1570 MT-200

2.5 3.0 6 6mA 80 12 –1 0.6 典型 10 典型 0.9 典型 85 2SB1587 TO-3PF (FM100)

2.5 3.0 7 7mA 55 12 –2 0.5 典型 10 典型 1.1 典型 95 2SB1588 TO-3PF (FM100)

2.5 3.0 10 10mA 70 12 –2 0.8 典型 4 典型 1.2 典型 120 2SB1647 TO-3P (MT-100)

2.5 3.0 10 10mA 70 12 –2 0.8 典型 4 典型 1.2 典型 120 2SB1648 MT-200

2.5 3.0 10 10mA 70 12 –2 0.8 典型 4 典型 1.2 典型 120 2SB1649 TO-3PF (FM100)

2.5 3.0 5 5mA 60 12 –2 0.8 典型 6.2 典型 1.1 典型 55 2SB1624 TO-3P (MT-100)

2.5 3.0 5 5mA 60 12 –0.5 0.8 典型 6.2 典型 1.1 典型 55 2SB1626 TO-220F (FM20)

2.5 3.0 5 5mA 60 12 –0.5 0.8 典型 6.2 典型 1.1 典型 55 2SB1625 TO-3PF (FM100)

2.0 2.5 6 6mA STD01P TO3P-5Pin

–2.0 –2.5 –6 –6mA STD01N TO3P-5Pin

2.0 2.5 10 10mA STD03P TO-3P-5pin

–2.0 –2.5 –10 –10mA STD03N TO-3P-5pin

型号 应用

绝对最大额定值 电气特性

补充 封装类型

ICBO

条件

VCB

(V)

条件 条件 条件
Cob

最小 最大

VCE Ic
(V) (A)

(pF)

fT 开关时间hFE VCE (饱和) VBE (饱和)

(V)
最大

(V) Ic IEIB MHz VCE

最大 (A)(A) (A) (V)

VCBO

(V)

VCEO

(V)

Ic

(A)

Pc

(W) (  A)µ

tf

(  S)

tstg

(  S)

ton

(  S)µ µ µ

重量

(g)

2.6

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

6.5

2.0

6.5

6.0

2.0

6.0

6.0

18.4

6.5

6.5

6.0

18.4

6.5

6.0

2.0

6.5

6.2

6.2

6.2

6.2

2-1 三极管
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选用指南

2-2 MOS  FET

选用指南

按 VDSS 分类

VDSS

（V）

40

50

60

100

200

250

280
300
330
450

500
600
900

RDS（开）

（Ω）最大

6.0m
6.0m

9m
13m
15m
15m
6.0m
6.0m
14m
28m
0.2

80m
0.175

53m
53m

0.175
43m
75m
95m
95m
0.25
53m
65m
63m
1.1
2.8
1.5
3.8
5.0

ID
（A）

±70
±70
±60
±50
±50
±50
±70
±70
±60
±30
±10
±20
±12
±45
±45
±18
±50
±25
±20
±20
±18
±40
±30
±30
±7
±3
±5
±2
±3

PD

（W）

80
100

60
35
35
85
90

130
60
40
25
35
30
40
95
35
85
40
40
40
35
85
85
85
35
30
30
30
30

型号

2SK3800
2SK3801
FKV460S
FKV550T
FKV550N
EKV550
2SK3710A
2SK3711
FKV660S
2SK2420
2SK1188
2SK2779
2SK2778
FKP202
SKP202
2SK3003
FKP250A
FKP252
FKP253
SKP253
2SK3004
FKP280A
FKP300A
FKP330C
2SK2701A
2SK2803
2SK3199
2SK2848
2SK2943

封装类型

TO220S（表面贴装）

TO3P（MT100）
TO220S（表面贴装）

TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220（MT25）
TO220S（表面贴装）

TO3P（MT100）
TO220S（表面贴装）

TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO263（表面贴装）

TO220F（FM20）
TO3PF（FM100）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO263（表面贴装）

TO220F（FM20）
TO3PF（FM100）
TO3PF（FM100）
TO3PF（FM100）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
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2-2  MOS  FET

型号

绝对最大额定值

VDSS

(V)

VGSS

(V)

ID

(A)

ID (脉冲)

(A)

PD

(W)

EAS

(mJ)

IGSS IDSS VTH

(nA)

最大

条件

VGS

(V)

(  A)
最小 最大

条件

VDS

(V) 最小 最大

条件

VDS

(V)

ID

(  A)

(V)

电气特性

封装类型
Re (yfs) RDS (ON)

条件

VDS

(V)

ID

(A)最小 典型

(S)

条件

VDS

(V)

(Ω)

条件

VGS

(V)

ID

(A)典型 最大

条件

VGS

(V)
(Ω)

典型 最大

Ciss

(pF)

典型

Crss

(pF)

典型

VGS

(V)

ID
(A)

µ
µ

2SK1188 60 ±20 ±10 ±40 25 2.1 ±500 ±20 250 60 2.0 4.0 10 250

2SK2420 60 ±20 ±30 ±120 40 38 ±100 ±20 100 60 2.0 4.0 10 250

2SK2701A 450 ±30 ±7 ±28 35 130 ±100 ±30 100 450 2.0 4.0 10 1m

2SK2778 100 ±20 ±12 ±48 30 70 ±100 ±20 100 100 1.0 2.0 10 250

2SK2779 100 ±20 ±20 ±80 35 200 ±100 ±20 100 100 1.0 2.0 10 250

2SK2803 450 ±30 ±3 ±12 30 30 ±100 ±30 100 450 2.0 4.0 10 1m

2SK2848 600 ±30 ±2 ±8 30 10 ±100 ±30 100 600 2.0 4.0 10 250

2SK2943 900 ±30 ±3 ±12 30 60 ±100 ±30 100 900 2.0 4.0 10 1m

2SK3003 200 ±20 ±18 ±72 35 120 ±100 ±20 100 200 2.0 4.0 10 1m

2SK3004 250 ±20 ±18 ±72 35 120 ±100 ±20 100 250 2.0 4.0 10 1m

2SK3199 500 ±30 ±5 ±20 30 35 ±100 ±30 100 500 2.0 4.0 10 1m

2SK3710A 60 ±20 ±70 ±140 90 468 ±10    ±15 100 60 2.0 4.0 10 1m

2SK3711 60 ±20 ±70 ±140 130 ±10    +15 100 60 2.0 4.0 10 1m

2SK3800 40 ±20 ±70 ±140 80 400 ±10 ±15 100 40 2.0 4.0 10 1m

2SK3801 40 ±20 ±70 ±140 100 400 ±10 ±15 100 40 2.0 4.0 10 1m

EKV550 50 ±20 ±50 ±150 85 150 ±10    ±20 100 50 3.0 4.2 10 250

FKP202 200 ±30 ±45 ±180 40 200 ±100 ±30 100 200 3.0 4.5 10 1m

FKP250A 250 ±30 ±50 ±200 85 400 ±100 ±30 100 250 3.0 4.5 10 1m

FKP252 250 ±30 ±25 ±100 40 200 ±100 ±30 100 250 3.0 4.5 10 1m

FKP253 250 ±30 ±20 ± 80 40 160 ±100 ±30 100 250 3.0 4.5 10 1m

FKP280A 280 ±30 ±40 ±160 85 400 ±100 ±30 100 280 3.0 4.5 10 1m

FKP300A 300 ±30 ±30 ±120 85 400 ±100 ±30 100 300 3.0 4.5 10 1m

FKP330C 330 ±30 ±30 ±120 85 500 ±100 ±30 100 330 3.0 4.5 10 1m

FKV460S 40 +20, -10 ±60 ±180 60 +10, –5    +20, -10 100 40 1.0 2.5 10 250

FKV550T 50 ±20 ±50 ±150 35 150 ±10    ±20 100 50 1.0 2.5 10 250

FKV550N 50 ±20 ±50 ±150 35 150 ±10    ±20 100 50 3.0 4.2 10 250

FKV660S 60 +20, -10 ±60 ±180 60 +10, -5    +20, -10 100 60 1.0 2.5 10 250

SKP202 200 ±30 ±45 ±180 95 200 ±100 ±30 100 200 3.0 4.5 10 1m

SKP253 250 ±30 ±20 ± 80 40 160 ±100 ±30 100 250 3.0 4.5 10 1m

2.2 3.3 10 5 300 0 25

13 20 10 15 2200 0 25

3.5 5 20 3.5 720 62 0 10

7 11 10 6 740 75 0 10

12 20 10 10 1630 180 0 10

1.5 2.1 20 1.5 340 26 0 10

1.2 1.7 20 1 290 30 0 10

1.8 2.8 20 1.5 600 40 0 10

7 11 10 9 850 250 0 10

7 11 10 9 850 250 0 10

3.5 5.2 20 2.5 650 110 0 10

30 80 10 35 8000 1000 0 10

30 80 10 35 8000 1000 0 10

30 50 10 35 5100 860 0 10

30 50 10 35 5100 860 0 10

17 10 25 2000 500 0 10

18 28 10 22 2000 80 0 25

30 42 10 25 3800 210 0 25

13 21 10 12 2000 70 0 25

8 17 10 10 1600 50 0 25

25 38 10 20 3800 190 0 25

20 33 10 15 3800 180 0 25

23 37 10 15 4600 220 0 25

20 10 25 2800 600 0 10

20 10 25 2700 500 0 10

17 10 25 2000 500 0 10

20 10 25 2500 150 0 10

18 28 10 22 2000 80 0 25

8 17 10 10 1600 50 0 25

0.15 0.2 10 5 TO220F (FM20)

21m 28m 10 15 TO220F (FM20)

0.84 1.1 10 3.5 TO220F (FM20)

105m 175m 10 6 130m 220m 4 6 TO220F (FM20)

60m 80m 10 10 75m 95m 4 10 TO220F (FM20)

2.1 2.8 10 1.5 TO220F (FM20)

3 3.8 10 1 TO220F (FM20)

4 5 10 1.5 TO220F (FM20)

130m 175m 10 9 TO220F (FM20)

0.2 0.25 10 9 TO220F (FM20)

1.2 1.5 10 2.5 TO220F (FM20)

5m 6m 10 35 TO220S(表面贴装)

5m 6m 10 35 TO3P (MT100)

5m 6m 10 35 TO220S(表面贴装)

5m 6m 10 35 TO3P (MT100)

12m 15m 10 25 TO220

45m 53m 10 22 TO220F (FM20)

37m 43m 10 25 TO3PF (FM100)

68m 75m 10 12 TO220F (FM20)

86m 95m 10 10 TO220F (FM20)

46m 53m 10 20 TO3PF (FM100)

57m 65m 10 15 TO3PF (FM100)

50m 63m 10 15 TO3PF (FM100)

7m 9m 10 25 TO220S(表面贴装)

10m 13m 10 25 TO220F (FM20)

12m 15m 10 25 TO220F (FM20)

11m 14m 10 25 TO220S(表面贴装)

45m 53m 10 22 TO263(表面贴装)

86m 95m 10 10 TO263(表面贴装)

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.4

6.0

1.4

6.0

2.1

2.0

6.5

2.0

2.0

6.5

6.5

6.5

1.4

2.0

2.0

1.4

1.5

1.5

重量

(g)

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

按型号分类的规格单
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2-2 MOS  FET

型号

绝对最大额定值

VDSS

(V)

VGSS

(V)

ID

(A)

ID (脉冲)

(A)

PD

(W)

EAS

(mJ)

IGSS IDSS VTH

(nA)

最大

条件

VGS

(V)

(  A)
最小 最大

条件

VDS

(V) 最小 最大

条件

VDS

(V)

ID

(  A)

(V)

电气特性

封装类型
Re (yfs) RDS (ON)

条件

VDS

(V)

ID

(A)最小 典型

(S)

条件

VDS

(V)

(Ω)

条件

VGS

(V)

ID

(A)典型 最大

条件

VGS

(V)
(Ω)

典型 最大

Ciss

(pF)

典型

Crss

(pF)

典型

VGS

(V)

ID
(A)

µ
µ

2SK1188 60 ±20 ±10 ±40 25 2.1 ±500 ±20 250 60 2.0 4.0 10 250

2SK2420 60 ±20 ±30 ±120 40 38 ±100 ±20 100 60 2.0 4.0 10 250

2SK2701A 450 ±30 ±7 ±28 35 130 ±100 ±30 100 450 2.0 4.0 10 1m

2SK2778 100 ±20 ±12 ±48 30 70 ±100 ±20 100 100 1.0 2.0 10 250

2SK2779 100 ±20 ±20 ±80 35 200 ±100 ±20 100 100 1.0 2.0 10 250

2SK2803 450 ±30 ±3 ±12 30 30 ±100 ±30 100 450 2.0 4.0 10 1m

2SK2848 600 ±30 ±2 ±8 30 10 ±100 ±30 100 600 2.0 4.0 10 250

2SK2943 900 ±30 ±3 ±12 30 60 ±100 ±30 100 900 2.0 4.0 10 1m

2SK3003 200 ±20 ±18 ±72 35 120 ±100 ±20 100 200 2.0 4.0 10 1m

2SK3004 250 ±20 ±18 ±72 35 120 ±100 ±20 100 250 2.0 4.0 10 1m

2SK3199 500 ±30 ±5 ±20 30 35 ±100 ±30 100 500 2.0 4.0 10 1m

2SK3710A 60 ±20 ±70 ±140 90 468 ±10    ±15 100 60 2.0 4.0 10 1m

2SK3711 60 ±20 ±70 ±140 130 ±10    +15 100 60 2.0 4.0 10 1m

2SK3800 40 ±20 ±70 ±140 80 400 ±10 ±15 100 40 2.0 4.0 10 1m

2SK3801 40 ±20 ±70 ±140 100 400 ±10 ±15 100 40 2.0 4.0 10 1m

EKV550 50 ±20 ±50 ±150 85 150 ±10    ±20 100 50 3.0 4.2 10 250

FKP202 200 ±30 ±45 ±180 40 200 ±100 ±30 100 200 3.0 4.5 10 1m

FKP250A 250 ±30 ±50 ±200 85 400 ±100 ±30 100 250 3.0 4.5 10 1m

FKP252 250 ±30 ±25 ±100 40 200 ±100 ±30 100 250 3.0 4.5 10 1m

FKP253 250 ±30 ±20 ± 80 40 160 ±100 ±30 100 250 3.0 4.5 10 1m

FKP280A 280 ±30 ±40 ±160 85 400 ±100 ±30 100 280 3.0 4.5 10 1m

FKP300A 300 ±30 ±30 ±120 85 400 ±100 ±30 100 300 3.0 4.5 10 1m

FKP330C 330 ±30 ±30 ±120 85 500 ±100 ±30 100 330 3.0 4.5 10 1m

FKV460S 40 +20, -10 ±60 ±180 60 +10, –5    +20, -10 100 40 1.0 2.5 10 250

FKV550T 50 ±20 ±50 ±150 35 150 ±10    ±20 100 50 1.0 2.5 10 250

FKV550N 50 ±20 ±50 ±150 35 150 ±10    ±20 100 50 3.0 4.2 10 250

FKV660S 60 +20, -10 ±60 ±180 60 +10, -5    +20, -10 100 60 1.0 2.5 10 250

SKP202 200 ±30 ±45 ±180 95 200 ±100 ±30 100 200 3.0 4.5 10 1m

SKP253 250 ±30 ±20 ± 80 40 160 ±100 ±30 100 250 3.0 4.5 10 1m

2.2 3.3 10 5 300 0 25

13 20 10 15 2200 0 25

3.5 5 20 3.5 720 62 0 10

7 11 10 6 740 75 0 10

12 20 10 10 1630 180 0 10

1.5 2.1 20 1.5 340 26 0 10

1.2 1.7 20 1 290 30 0 10

1.8 2.8 20 1.5 600 40 0 10

7 11 10 9 850 250 0 10

7 11 10 9 850 250 0 10

3.5 5.2 20 2.5 650 110 0 10

30 80 10 35 8000 1000 0 10

30 80 10 35 8000 1000 0 10

30 50 10 35 5100 860 0 10

30 50 10 35 5100 860 0 10

17 10 25 2000 500 0 10

18 28 10 22 2000 80 0 25

30 42 10 25 3800 210 0 25

13 21 10 12 2000 70 0 25

8 17 10 10 1600 50 0 25

25 38 10 20 3800 190 0 25

20 33 10 15 3800 180 0 25

23 37 10 15 4600 220 0 25

20 10 25 2800 600 0 10

20 10 25 2700 500 0 10

17 10 25 2000 500 0 10

20 10 25 2500 150 0 10

18 28 10 22 2000 80 0 25

8 17 10 10 1600 50 0 25

0.15 0.2 10 5 TO220F (FM20)

21m 28m 10 15 TO220F (FM20)

0.84 1.1 10 3.5 TO220F (FM20)

105m 175m 10 6 130m 220m 4 6 TO220F (FM20)

60m 80m 10 10 75m 95m 4 10 TO220F (FM20)

2.1 2.8 10 1.5 TO220F (FM20)

3 3.8 10 1 TO220F (FM20)

4 5 10 1.5 TO220F (FM20)

130m 175m 10 9 TO220F (FM20)

0.2 0.25 10 9 TO220F (FM20)

1.2 1.5 10 2.5 TO220F (FM20)

5m 6m 10 35 TO220S(表面贴装)

5m 6m 10 35 TO3P (MT100)

5m 6m 10 35 TO220S(表面贴装)

5m 6m 10 35 TO3P (MT100)

12m 15m 10 25 TO220

45m 53m 10 22 TO220F (FM20)

37m 43m 10 25 TO3PF (FM100)

68m 75m 10 12 TO220F (FM20)

86m 95m 10 10 TO220F (FM20)

46m 53m 10 20 TO3PF (FM100)

57m 65m 10 15 TO3PF (FM100)

50m 63m 10 15 TO3PF (FM100)

7m 9m 10 25 TO220S(表面贴装)

10m 13m 10 25 TO220F (FM20)

12m 15m 10 25 TO220F (FM20)

11m 14m 10 25 TO220S(表面贴装)

45m 53m 10 22 TO263(表面贴装)

86m 95m 10 10 TO263(表面贴装)

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.4

6.0

1.4

6.0

2.1

2.0

6.5

2.0

2.0

6.5

6.5

6.5

1.4

2.0

2.0

1.4

1.5

1.5

重量

(g)

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ
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2-3 三极管与 MOS FET 阵列

按型号分类的规格单

 型号 类别 电路数 VCEO·VDSS（V） IC·ID（A） hFE（最小） RDS (开) 最大 (Ω) 封装 重量（g）

SDA05 3相电机驱动器用 3 –60 –4 2000  SMD16Pin 1.1

SDC03 灌驱动用 4 60±10 1.5 2000  SMD16Pin 1.1

SDC04 灌驱动用 4 100±15 1.5 2000  SMD16Pin 1.1

SDC06 灌驱动用 4 30 到 45 2 400  SMD16Pin 1.1

SDC07 3相电机驱动器用 3 60 4 2000  SMD16Pin 1.1

SDH02 灌驱动用 4 100 1.5 2000  SMD16Pin 1.1

SLA4010 灌驱动用 4 60±10 4 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA4030 灌驱动用 4 100 4 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA4031 灌驱动用 4 120 4 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA4041 灌驱动用 4 200 3 1000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA4051 灌驱动用 9 120 2 2000  带散热片的SIP21Pin 6.0

SLA4052 灌驱动用 9 120 3 2000  带散热片的SIP21Pin 6.0

SLA4060 灌驱动用 4 120 5 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA4061 灌驱动用 4 120 5 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA4070 源驱动用 4 –100 –5 1000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA4071 源驱动用 4 –100 –5 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA4390 H桥 4 ±100 ±5 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5001 灌驱动用 4 100 5  0.3 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5002 灌驱动用 4 100 5  0.3 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5007 H桥 4 ±60 ＋5／–4  0.22／0.55 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5011 灌驱动用 5 60 5  0.22 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5012 源驱动用 5 –60 –5  0.3 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5015 源驱动用 5 –60 –4  0.55 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5017 3相电机驱动器用 6 ±60 ＋5／–4  0.22／0.55 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5022 3相电机驱动器用 6 ±60 ±6 2000 0.22 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5023 3相电机驱动器用 6 ±100 ±6 2000 0.55 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5037 灌驱动用 4 100 10  0.08 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5041 灌驱动用 4 200 10  0.175 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5058 灌驱动用 5 150 ±7  0.2 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5059 3相电机驱动器用 6 ±60 ±4  0.55 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5060 3相电机驱动器用 6 ±60 ±6  0.22 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5061 3相电机驱动器用 6 ±60 ±10  0.14 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5064 3相电机驱动器用 6 ±60 ±10  0.14 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5065 5相电机驱动器用 4 60 7  0.1 带散热片的SIP15Pin 6.0

SLA5068 5相电机驱动器用 6 60 7  0.1 带散热片的SIP15Pin 6.0

SLA5073 5相电机驱动器用 6 60 5  0.3 带散热片的SIP15Pin 6.0

SLA5074 5相电机驱动器用 4 60 5  0.3 带散热片的SIP15Pin 6.0

SLA5075 3相电机驱动器用 6 500 ±5  1.4 带散热片的SIP15Pin 6.0

SLA5077 灌驱动用 4 150 ±10  0.2 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5085 灌驱动用 5 60 5  0.22 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5086 源驱动用 5 –60 –5  0.22 带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA5096 3相电机驱动器用 6 55 8  0.08 带散热片的SIP15Pin 6.0

SLA5201 3相电机驱动器用 6 600 7  1.85典型 带散热片的SIP15Pin 6.0

SLA5212 3相电机驱动器用 6 35 ±8  0.07 带散热片的SIP15Pin 6.0

SLA6012 3相电机驱动器用 6 ±60 ±4 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA6020 3相电机驱动器用 6 ±100 ±5 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA6022 3相电机驱动器用 6 ±80 ±5 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA6023 3相电机驱动器用 6 ±60 ±6 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA6024 3相电机驱动器用 6 ±60 ±8 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SLA6026 3相电机驱动器用 6 ±60 ±10 2000  带散热片的SIP12Pin 6.0

SMA4020 源驱动用 4 –60 –4 2000  SIP12Pin 4.0

SMA4021 源驱动用 4 –60 –3 2000  SIP12Pin 4.0

SMA4030 灌驱动用 4 100 3 2000  SIP12Pin 4.0

SMA4032 灌驱动用 4 100 3 2000  SIP12Pin 4.0

SMA4033 灌驱动用 4 100 2 2000  SIP12Pin 4.0

SMA4036 灌驱动用 6 120 2 2000  SIP12Pin 4.0
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2-3 三极管与 MOS FET 阵列

SMA5102 灌驱动用 4 100 4  0.6 SIP12Pin 4.0

SMA5103 H桥 4 ±60 ＋5/–4  0.22/0.55 SIP12Pin 4.0

SMA5106 灌驱动用 4 100 4  0.55 SIP12Pin 4.0

SMA5112 3相电机驱动器用 6 250 7  0.5 SIP12Pin 4.0

 SMA5117 3相电机驱动器用 6 250 7  0.25 SIP12Pin 4.0

SMA5118 3相电机驱动器用 6 500 ±5  1.4 SIP12Pin 4.0

SMA5125 3相电机驱动器用 6 ±60 ±10  0.14 SIP12Pin 4.0

SMA5127 3相电机驱动器用 6 ±60 ±4  0.55 SIP12Pin 4.0

SMA5130 3相电机驱动器用 6 250 2.5 2000 0.9 SIP15Pin 4.0

SMA5131 3相电机驱动器用 6 250 2  1.8 SIP12Pin 4.0

SMA5132 3相电机驱动器用 6 500 1.5  4 SIP12Pin 4.0

SMA5133 3相电机驱动器用 6 500 2.5  2 SIP12Pin 4.0

SMA6010 3相电机驱动器用 6 ±60 ±4 2000  SIP12Pin 4.0

SMA6080 3相电机驱动器用 6 ±60 ±2 2000  SIP12Pin 4.0

SMA6511 双电源步进电机驱动用 5 100±15/–60 1.5/–3 2000  SIP12Pin 4.0

SMA6512 双电源步进电机驱动用 5 60±10/–60 1.5/–3 2000  SIP12Pin 4.0

STA301A 灌驱动用 3 60±10 4 1000  SIP8Pin 2.0

STA302A 源驱动用/3相电机驱动器用 3 –50 –4 1000  SIP8Pin 2.0

STA303A 灌驱动用/3相电机驱动器用 3 100 4 1000  SIP8Pin 2.0

STA322A 源驱动用 3 –50 –3 100  SIP8Pin 2.0

STA401A 灌驱动用 4 60±10 4 1000  SIP10Pin 2.6

STA402A 源驱动用 4 –50 –4 1000  SIP10Pin 2.6

STA403A 灌驱动用 4 100 4 1000  SIP10Pin 2.6

STA404A 灌驱动用 4 200 3 1000  SIP10Pin 2.6

STA406A 灌驱动用 4 60±10 6 2000  SIP10Pin 2.6

STA408A 源驱动用 4 –120 –4 2000  SIP10Pin 2.6

STA412A 灌驱动用 4 60 3 300  SIP10Pin 2.6

STA413A 灌驱动用 4 35±5 3 500  SIP10Pin 2.6

STA421A 源驱动用 4 –60 –3 40  SIP10Pin 2.6

STA431A H桥 4 ±60 ±3 40  SIP10Pin 2.6

STA434A H桥 4 ±60 ±4 1000  SIP10Pin 2.6

STA457C H桥 4 ±60 ±4 2000  SIP10Pin 2.6

STA460C 灌驱动用 2 60±10 6 700  SIP10Pin 2.6

STA471A 灌驱动用 4 60±10 2 2000  SIP10Pin 2.6

STA472A 源驱动用 4 –60 –2 2000  SIP10Pin 2.6

STA473A 灌驱动用 4 100 2 2000  SIP10Pin 2.6

STA475A 灌驱动用 4 100±15 2 2000  SIP10Pin 2.6

STA481A 灌驱动用 4 60±10 1 2000  SIP10Pin 2.6

STA485A 灌驱动用 4 100±15 1 2000  SIP10Pin 2.6

STA491A H桥 4 ±20 ±7 80  SIP10Pin 2.6

 型号 类别 电路数 VCEO·VDSS（V） IC·ID（A） hFE（最小） RDS (开) 最大 (Ω) 封装 重量（g）
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按应用分类的规格单 灌驱动阵列

2-3 三极管与 MOS FET 阵列

VCEO (V) / VDSS (V)

60±10

60±10

30 到 45

35±5

60±10

60±10

60±10

60±10

60±10

60±10

100±15

100±15

100±15

型号

STA460C

STA301A

SDC06

STA413A

STA481A

SDC03

STA471A

STA401A

SLA4010

STA406A

STA485A

SDC04

STA475A

IC (A) / ID (A)

6

4

2

3

1

1.5

2

4

4

6

1

1.5

2

hFE（最小）

700

1000

400

500

2000

2000

2000

1000

2000

2000

2000

2000

2000

RDS（开） 最大 (Ω) 封装

SIP10Pin

SIP8Pin

SMD16Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SMD16Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

带散热片的SIP12Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SMD16Pin

SIP10Pin

电路数

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

●集电极与基极之间内置雪崩二极管

等效电路

1

2

3

4

5

6

5

5

6

5

5

6

5

VCEO (V) / VDSS (V)

100

100

100

100

100

100

120

120

200

120

120

120

型号

SDH02

SMA4033

SMA4032

SMA5102

SMA5106

SLA5002

SLA4031

SLA4061

SLA4041

SMA4036

SLA4051

SLA4052

IC (A) / ID (A)

1.5

2

3

4

4

5

4

5

3

2

2

3

hFE（最小）

2000

2000

2000

2000

2000

1000

2000

2000

2000

RDS（开） 最大 (Ω)

0.6

0.55

0.3

封装

SMD16Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

SIP15Pin

带散热片的SIP21Pin

带散热片的SIP21Pin

电路数

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

9

9

等效电路

8

9

9

7

7

7

9

9

9

10

11

11

●内置续流二极管

VCEO (V) / VDSS (V)

100

60

100

100

100

100

100

100

120

150

200

200

60

60

150

型号

STA303A

STA412A

STA473A

SMA4030

STA403A

SLA4030

SLA5001

SLA5037

SLA4060

SLA5077

STA404A

SLA5041

SLA5011

SLA5085

SLA5058

IC (A) / ID (A)

4

3

2

3

4

4

5

10

5

±10

3

10

5

5

±7

hFE（最小）

100

300

2000

2000

1000

2000

2000

1000

RDS（开） 最大 (Ω)

0.3

0.08

0.2

0.175

0.22

0.22

0.2

封装

SIP8Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP12Pin

SIP10Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

电路数

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

等效电路

12

13

14

16

14

16

15

15

16

15

14

15

17

17

17

●通用
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●等效电路（灌驱动用）

2-3 三极管与 MOS FET 阵列

7

8

9

0

A

B

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1, 20

21

12

13

14

15

16

17

18

19

C

D

E

F

G
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VCEO (V)/ VDSS (V)

–60

–100

型号

SMA4021

SLA4071

IC  (A)/  ID  (A)

–3

–5

hFE（最小）

2000

2000

RDS（开）最大 (Ω) 封装

SIP12  (SMA12Pin)

带散热片的 SIP12 (SLA12Pin)

电路数

4

4

●内置续流二极管

等效电路

1

1

按应用分类的规格单 源驱动阵列

2-3 三极管与 MOS FET 阵列

VCEO (V)/ VDSS (V)

–50

–50

–50

–60

–60

–60

–100

–120

–60

–60

–60

型号

STA322A

STA302A

STA402A

STA472A

STA421A

SMA4020

SLA4070

STA408A

SLA5015

SLA5012

SLA5086

IC (A)/ ID (A)

–3

–4

–4

–2

–3

–4

–5

–4

–4

–5

–5

hFE（最小）

100

1000

1000

2000

40

2000

1000

2000

RDS（开） 最大 (Ω)

0.55

0.3

0.22

封装

SIP8Pin

SIP8Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

SIP10Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

电路数

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

等效电路

2

3

4

4

6

5

5

7

8

8

8

●通用
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●等效电路（源驱动用）

2-3 三极管与 MOS FET 阵列

6

7

8

1

2

3

4

5
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按应用分类的规格单 电机驱动器用阵列

2-3 三极管与 MOS FET 阵列

VCEO (V)/ VDSS (V)

±60

±60

±60

±60

±60

±100

±20

型号

STA431A

STA434A

STA457C

SLA5007

SMA5103

SLA4390

STA491A

IC (A)/ ID (A)

±3

±4

±4

＋5/–4

＋5/–4

±5

±7

hFE（最小）

40

1000

2000

2000

45

RDS（开） 最大 (Ω)

0.22/0.55

0.22/0.55

封装

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

带散热片的SIP12Pin

SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

SIP10Pin

电路数

4

4

4

4

4

4

4

●H桥

等效电路

1

2

3

4

4

2

5
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●等效电路（电机驱动器用）

2-3 三极管与 MOS FET 阵列

1

2

3

4

5
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2-3 三极管与 MOS FET 阵列

VCEO (V)/ VDSS (V)

60

100

–50

–60

35

55

60

60

60

60

±60

±60

±60

±60

±60

±60

±60

±60

±60

±60

±80

±100

±100

±250

250

250

250

500

500

500

500

600

型号

SDC07

STA303A

STA302A

SDA05

SLA5212

SLA5096

SLA5059

SLA5060

SLA5061

SLA5064

SMA6080

SMA6010

SLA6012

SMA5127

SLA5017

SLA5022

SLA6023

SLA6024

SLA6026

SMA5125

SLA6022

SLA6020

SLA5023

SMA5130

SMA5131

SMA5112

SMA5117

SMA5132

SMA5133

SLA5075

SMA5118

SLA5201

IC (A)/ ID (A)

4

4

–4

–4

±8

±8

±4

±6

±10

±10

±2

±4

±4

±4

＋5/–4

±6

±6

±8

±10

±10

±5

±5

±6

±2.5

2

7

7

1.5

2.5

±5

±5

7

hFE（最小）

2000

1000

1000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

RDS（开）最大 (Ω)

70m

80m

0.55

0.22

0.14

0.14

0.55

0.22/0.55

0.22

0.14

0.55

0.9

1.8

0.5

0.25

4

2

1.4

1.4

封装

SMD16Pin

SIP8Pin

SIP8Pin

SMD16Pin

带散热片的SIP15Pin

带散热片的SIP15Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

带散热片的SIP12Pin

SIP15Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

带散热片的SIP15Pin

SIP12Pin

带散热片的SIP15Pin

电路数

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

●3 相电机驱动器用

等效电路

6

7

8

9

18 

18

10

10

10

11

13

13

12

10

14

15

12

12

12

11

12

13

15

20

17

17

17

17

17

16

17

19

VCEO (V)/ VDSS (V)

100±15/–60

60±10/–60

型号

SMA6511

SMA6512

IC (A)/ ID (A)

1.5/–3

1.5/–3

hFE（最小）

2000

2000

RDS（开）最大 (Ω) 封装

SIP12Pin

SIP12Pin

电路数

5

5

●双电源步进电机驱动用

等效电路

21

21

VCEO (V)/ VDSS (V)

60

60

60

60

型号

SLA5074

SLA5065

SLA5073

SLA5068

IC (A)/ ID (A)

5

7

5

7

hFE（最小）

 

RDS（开）最大 (Ω)

0.3

0.1

0.3

0.1

封装

带散热片的SIP15Pin

带散热片的SIP15Pin

带散热片的SIP15Pin

带散热片的SIP15Pin

电路数

4

4

6

6

●5 相电机驱动器用

等效电路

22

22

18

16
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●等效电路（电机驱动器用）

2-3 三极管与 MOS FET 阵列

H

I

J

K

L

B

C

D

E

F

G

6

7

8

9

:

A
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 应用 典型接线图

STA301A STA460C

STA401A STA413A

STA406A SDC06 

STA471A 

STA475A 

STA481A 

STA485A 

SDC04 

SDC03

SLA4031  SLA5002

SLA4041  SLA5040

SLA4060  SMA5102

SMA4032  SMA5106

SMA4033  SDK02

SMA4036  

SDH02  

  

  

SLA4071  SLA5006

SMA4021

STA302A STA322A SLA5004

STA402A STA421A  

STA408A

STA472A

SLA4070

SMA4020

  三极管

 达林顿  单三极管 
MOS  FET

●电磁线圈

●继电器

型号

按应用分类的规格单

2-3 三极管与 MOS FET 阵列
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 应用 典型接线图

STA434A STA431A
STA457C STA474A
STA4390
 

  SLA5007  
  SLA5018
  SMA5103

  

STA302A+STA303A 
SMA6010  
SLA6020  
SDA05+SDC07  
SMA6080  

  SLA5075
  SMA5112
  SMA5117
  SMA5118
  SMA5131
  SMA5132
  SMA5133

  
SLA6012
SLA6022
SLA6023
SLA6024
SLA6026

SLA5022
SLA5023
SMA5130

  SLA5010
  SLA5017
  SLA5059
  SLA5060
  SLA5061
  SLA5064
  SMA5125
  SMA5127

型号

  三极管

 达林顿  单三极管 
MOS  FET

●直流电机 正常/反向  
 旋转控制

 PWM 控制

●3 相 AC100V 直接驱动器
直流无刷

电机

 
 AC200V 直接驱动器

 PWM 控制

2-3 三极管与 MOS FET 阵列
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 应用 典型接线图

STA401A STA460C
STA406A STA413A
STA435A SDC06
STA471A 
STA475A
STA481A 
STA485A
SLA4010  
SDC04  
SDC03
SMA6511 
SMA6512

STA473A STA421A SLA5005 
STA472A STA412A SLA5004 
STA408A SDC01 SLA5001
STA404A 
STA403A 
STA402A  
SMA4030  
SMA4020  
SLA4070  
SLA4060 
SLA4030 

●步式   恒定电压
电机 驱动器

 

 

 
 双电源驱动器

 

 双极驱动器

 应用 典型接线图

SLA5011 SLA5012
SLA5029 SLA5015
SLA5065+SLA5068 SLA5086
SLA5073+SLA5074
SLA5085 

型号

 N-CH P-CH

●5 相
电机

2-3 三极管与 MOS FET 阵列

型号

  三极管

 达林顿  单三极管 
MOS  FET
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封装类型（尺寸）

10.2±0.3

2.54±0.5

0.4±0.1

2.59±0.2

1.3±0.2
4.44±0.2

2.54±0.5

1.2±0.2

1.27±0.2

10
.0

(1
.5

)

(1
.5

)

(1
.4

)
8.

6±0
.3 +
0.

3
–0

.5

0.1
+0.2
–0.1

0.86
+0.2
–0.1

3.
0

+
0.

3
–0

.5

a: 型号
b: 极性

c: 批号

a

b

c

1 32

TO-220F (FM20) •  TO-220  (MT-25) •  TO-3P  (MT-100)

•  TO-3PF  (FM100) •  MT-200 •  TO-220S

•  TO-263 •  TO3P-5Pin
 NPN PNP

10.0±0.2 4.2±0.2

2.8 0.5C

1.35±0.15

1.35±0.15

2.4±0.2

2.2±0.2

3.3
a
b

a: 型号

b: 批号

φ ±0.2

0.85

2.542.54

+0.2
−0.1

0.45+0.2
−0.1

16
.0

最
小

 1
3.

0
±0

.3 8.
4

±0
.2 4.
0

±0
.3

0.
8

3.
9

±0
.2

±0
.2

±0.2
10.2±0.2 4.8±0.2

2.0

1.42.52.5
BCE

±0.1

3.75φ ±0.2

0.65

1.35

a

b

+0.2
−0.1

3.
0

±0
.2

8.
8

最
大

 4
.0

±0
.2

16
.0

最
小

 1
2.

0
±0

.7
a: 型号

b: 批号

15.6±0.3

5.45±0.15.45±0.1

9.6

a
b

±0.2
4.8±0.2

2.0±0.1

B C E

3.
2

φ
±0

.1

2 +0.2
−0.1

3 +0.2
−0.1

1.05+0.2
−0.1 0.65+0.2

−0.1

1.7+0.2
−0.1

最
小

 2
0.

0
19

.9
2.

0
4.

0
3.

5

±0
.3

5.
0

±0
.7

a: 型号

b: 批号

15.6

a
b

±0.2 5.5±0.2

3.45±0.2

1.75±0.15

2.15±0.15

5.45±0.1 3.35

0.8

±0.25.45

1.5 4.4 1.5

±0.1

3.3φ ±0.2

1.05+0.2
−0.1

0.65+0.2
−0.1

23
.0

5.
5

±0
.3 9.

5
±0

.2

0.
8

1.
6

3.
3

3.
0

±0
.2

a: 型号

b: 批号

36.4±0.3

24.4

a

9

2

3

b

B C E

±0.2

6.0

2.1

±0.2

5.45±0.15.45±0.1

1.05+0.2
−0.1 0.6+0.2

−0.1

3.0+0.3
−0.1

最
小

 2
0.

0

最
大

 4
.1

21
.4

7

±0
.3

3.22-φ ±0.1

a: 型号

b: 批号

■封装类型（尺寸）

（单位：mm）

9.90±0.20
4.50±0.20

0.10±0.15

2.40±0.20

2.
54

±0
.3

0

(R0.30)

1.30+0.10
–0.05

0.50 +0.10
–0.05

0.80±0.10

4.
90

±0
.2

0
9.

20
±0

.2
0

1.
40

±0
.2

0

1.
20

±0
.2

0

(0
.4

0)

15
.3

0±
0.

30

2.
00

±0
.1

0
(0

.7
5)

2.54±0.202.54±0.20

10.00±0.20

(1) (2) (3)

1.27±0.10
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封装类型（尺寸）

•  SIP  8  (STA8Pin) •  SIP  10  (STA10Pin)

• PS 16（表面贴装） •  SIP  12  (SMA12Pin)

•  SIP  15  (SMA15Pin) • 带散热器的 SIP 12 (SLA12Pin)

• 带散热器的 SIP 15 (SLA12Pin) • 带散热器的 SIP 21 (SLA21Pin)

1

C1.5±0.5

1.
2±0

.2

0.
5±0

.1
5

7 × P2.54 = 17.78

引脚编号

1.0±0.25 0.5±0.15 (2.54)

最大 20.4

4.
7±0

.5
11

.3
±0

.2

最
大

 2
.5

9.
0±0

.2

2 3 4 5 6 7 8

4.
0±0

.2

最
大

 6
.8

最
大
 
4.

0

3.
6±0

.2

0.
25

1.
4±0

.2

8.0±0.5

6.3±0.2

9.8±0.3

1.0±0.3

2.54±0.25

19.56±0.2

最大 20.0

0.89±0.15

0.75–0.05
+0.15

0.
3–

0.
05

+
0.

15

1 8

9
16

a

b

0 to 0.1

3.0±0.2

a: 型号

b: 批号

31.0±0.2

10
.2

±0
.2

(1
0.

4)

2.
4

1.46±0.15

4.0±0.2

2.5±0.2

1.2±0.1

27.94

2.54

a

b

0.85–0.1
+0.2

0.55–0.1
+0.2

a: 型号

b: 批号

最大 31.5

最
小

 9
.5

16
.0

±0
.2

13
.0

±0
.2

2.
7

31.0±0.2

24.4±0.2

a

b

椭圆
3.2±0.15 × 3.8 4.8±0.2

1.7±0.1

2.2±0.71.2±0.15 1.45±0.15 0.55–0.1
+0.20.85–0.1

+0.2

12

11 ×  P2.54±0.7 = 27.94±1.0

引脚1

a: 型号

b: 批号

3.2±0.15φ

31.3±0.2

4.8±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

9.
9±0

.2

13
.0

±0
.2

16
.0

±0
.2

31.0±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

1.15–0.1
+0.2 0.55–0.1

+0.2

9.
7–

0.
5

+
1.

0

0.65–0.1
+0.2

3.2±0.15φ 3.2±0.15 × 3.8φ

14 × P2.03±0.7=28.42±1.0

R-End

4.0±0.7

(3
.0

)
6.

7±0
.5

* *
*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31.0±0.2

10
.2

± 0
.2

4.0±0.2

2.5±0.2

a

b

1.15–0.1
+0.2

0.65–0.1
+0.2

14 × P2.03±0.7= 28.42±1.0
* *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0.55–0.1
+0.2

9.
7–

0.
5

+
1.

0

R-End

4.0±0.7

(3
.0

)
6.

7± 0
.5

*

（单位：mm）

9.
0±0

.2

2.
3±0

.2

11
.3

±0
.2

4.
7±0

.5

0.
5±0

.1
5

1.
2±0

.2

4.
0±0

.2

0.5±0.15

C1.5±0.5

1.0±0.25
(2.54)

9 ×  2.54 = 22.86±0.25

25.25±0.2

a

b

1
E

2
B

3
C

4
B

5
C

6
B

7
C

8
B

9
C

10
E

a: 型号

b: 批号

31.0±0.2

9.
9±0

.2

12
.9

±0
.2

16
±0

.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15 × 3.8

3.2±0.15

20 × P1.43±0.5=28.6±1.0

31.3±0.2
4±0.7

4–(R1)

3±0
.5

17
.9

±0
.6

(5
)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

0.65–0.1
+0.2

0.55–0.1

2.45±0.2

1.7±0.1

4.8±0.2

+0.2

φ

φ

a: 型号

b: 批号

a

b



3
订购信息（标准最小包装单位）   .................................................. 176 

应用说明   .................................................................................... 177 

3-1 可控硅      ......................................................................... 178

3-2 三端双向可控硅   ............................................................... 180

封装类型（尺寸）   ...................................................................... 182

可控硅
3



176 可控硅

请按照标准包装的整数倍订货。

 产品名称 包装 标准包装数量（散装）

SLA0201  SLA12Pin 1080（条装）

STA203A  STA8 1000（箱装）／4050件（条装）

TF321M-A  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TF321S  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TF341M  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TF341M-A  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TF361M  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TF361M-A  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TF361S  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TF541M  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TF541S  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TF541S-A  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TF561M  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TF561S  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TF561S-A  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TF821M  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TF821S  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TF841M  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TF841S  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TF861M  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TF861S  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TFC561D  TO220S（直插） 600（条装）

TM1041S-R  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TM1061S-R  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TM1241S-R  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TM1261S-R  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TM2541B-L  TO3PF 500（箱装）／1080件（条装）

TM2561B-L  TO3PF 500（箱装）／1080件（条装）

TM341S-R  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TM361S-R  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TM541S-R  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TM561S-R  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TM583S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TM883S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA104S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA106S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA124S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA126S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA164B-L  TO3PF 500（箱装）／1080件（条装）

TMA164P-L  TO3P 500（箱装）／1080件（条装）

TMA164S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA166B-L  TO3PF 500（箱装）／1080件（条装）

TMA166P-L  TO3P 500（箱装）／1080件（条装）

TMA166S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA204S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA206S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA34M-L  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TMA34S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA36M-L  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TMA36S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA54M-L  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TMA54S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA56M-L  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TMA56S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA84M-L  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TMA84S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMA86M-L  TO220 1000（箱装）／1440件（条装）

TMA86S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMB166S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

TMB206S-L  TO220F 1000（箱装）／3750件（条装）

3 可控硅

订购信息（标准最小包装单位）订购信息（标准最小包装单位）
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应用说明应用说明

■ 散热器

器件与散热器的接触面积越大，散热效果越好。为确保有更大的接触面积，请

尽量缩小安装孔。此外，应选择表面足够平滑、没有毛边与裂缝的散热器。

■ 焊接温度

一般情况下，印刷电路板上安装的器件易受焊槽中流动的焊剂或手工焊接时的

焊条高温的影响。

器件对焊接的热阻的测试方法与测试条件（JIS-C-7021 标准）是：

距离器件主体 1.5mm 处，施加 260°C 温度条件 10 秒钟，350°C 温度条件 3 
秒钟。

请遵循这些限制并在尽可能短的时间内完成焊接。

储存环境或“特性”测试期间操作方法不当可能会对可靠性造成负面影响，因

此请遵守以下注意事项。

储存环境或“特性”测试期间操作方法不当可能会对可靠性造成负面影响，因

此请遵守以下注意事项。

■ 储存注意事项

●确保储存条件符合正常温度（5 到 35°C）与正常相对湿度（大约 40 到 
75%），避免储存场所出现高温、高湿，或是温度或湿度剧烈变化的现象。

●避免储存在多尘或含有害气体的场所，避免阳光直接照射。

●长时间储存之后，请重新检查器件的引脚与焊接处是否锈蚀。

■ 特性测试与操作注意事项

在入厂检查的特性测试等情况下，请特别注意避免测试设备、端子短路或错误

接线形成的浪涌电压。

■ 硅脂

使用散热器时，请在设备背面与绝缘板两面均匀涂抹很薄的硅脂涂层，以降低

设备与散热器之间的热阻。

由于某些硅脂产品中的油脂可能会渗透到器件中，导致器件的使用寿命非常

短，因此请仔细选择适当的硅脂。

建议使用的硅脂

• G-746 (Shin-Etsu Chemical)
• YG6260 (Momentive Performance Materials Inc.)
• SC102 (Dow Corning Toray Silicone)

■ 安装扭矩

安装扭矩不足时，热阻上升，导致散热效果降低。扭矩过大时，可能会损坏螺

丝，散热器可能会变形，设备结构可能会扭曲，从而导致设备损坏。每种封装

的建议安装扭矩如下：

● 安装扭矩表

* 如果由于散热器安装孔附近用于安装螺丝的金属支架出现毛边，导致将要安

装全密封装器件的散热器表面不平整，则即使扭矩低于建议值，封装的树脂

也可能会破裂。

* 如果使用气动螺丝刀紧固全密封装器件，停止时会产生较大的冲击，因此即

使扭矩低于建议值，树脂也可能会破裂。因此，应使用电动螺丝刀代替气动

螺丝刀。

 封装 螺丝扭矩

TO-220 (MT-25) 0.490 到 0.686 N•m（5 到 7 kgf•cm）

 TO-220F (FM20) 
 TO-3P (MT-100) 0.686 到 0.882 N•m（7 到 9 kgf•cm）

 TO-3PF (FM100)  
 带散热片的 SIP (SLA) 0.588 到 0.784 N•m（6 到 8 kgf•cm）

3-1 可控硅
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3-1 可控硅

型号

绝对最大额定值 电气特性

VRSM

VDSM

(V)

VRRM

VDRM

(V)

IT (AV)

(A)

条件

Tc
(°C)

IT (RMS)

(50Hz)

(A)

PGM

(W)

PG (AV)

(W)

VRGM

(V)

IFGM

(A)

Tj

(°C)

Tstg

(°C)

IRRM

IDRM

(mA)
最大

条件

Tj

(°C)

 TFC561D 600 430 1200 5.0 0.5 5.0 2.0 240 –40 到 +125 1.0 125 1.4  10  1.5  20  0.1 125 480 10 4.0 1.4 10.0 TO-220S（直型） 1.5

型号

电气特性

*：VD≤430V，100k 周期，Wp=1.3ms，Ta=125°C

绝对最大额定值

VDRM

(V)

ITRM

(50Hz)

(A)

di/dt

(A/µs)

PGM

(W)

PG (AV)

(W)

VRGM

(V)

IFGM

(A)

Tj

(°C)

Tstg

(°C)

IDRM

(mA)
最大

条件

Tj

(°C)

VTM

(V)
最大

条件

Tc

(°C)
ITM

(A)

IFRM
*

(A)

 TF321M-A 300 200 3.0 87 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 -40 到 +110 –40 到 +125 1.0 110 1.4 25 5  1.0  0.1 25 0.1 110 1/2VDRM 20 110 1/2VDRM 1.0 3.0 TO-220 2.6

 TF321S 300 200 3.0 93 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 5 0.7 1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 5.0 5.0 TO-220F 2.1

 TF821M 300 200 8.0 83 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 2.7 TO-220 2.6

 TF821S 300 200 8.0 74 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.6 TO-220F 2.1

 TF341M 500 400 3.0 102 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 5  1.5 2.0 10 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.0 TO-220 2.6

 TF341M-A 500 400 3.0 87 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 -40 到 +110 –40 到 +125 1.0 110 1.4 25 5  1.0  0.1 25 0.1 110 1/2VDRM 20 110 1/2VDRM 1.0 3.0 TO-220 2.6

 TF541M 500 400 5.0 96 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.0 TO-220 2.6

 TF541S 500 400 5.0 87 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 4.0 TO-220F 2.1

 TF541S-A 500 400 5.0 88 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 0.03 0.2 25 0.1 125 1/2VDRM 20 125 1/2VDRM 4.0 4.0 TO-220F 2.1

 TF841M 500 400 8.0 83 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 2.7 TO-220 2.6

 TF841S 500 400 8.0 74 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.6 TO-220F 2.1

 SLA0201 650 600 5  × 4  7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10 0.7 1.5 5.0 10 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0  SLA12Pin 6.1

 TF361M 700 600 3.0 102 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 5  1.5 2.0 10 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.0 TO-220 2.6

 TF361M-A 700 600 3.0 87 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 -40 到 +110 –40 到 +125 1.0 110 1.4 25 5  1.0  0.1 25 0.1 110 1/2VDRM 20 110 1/2VDRM 1.0 3.0 TO-220 2.6

 TF361S 700 600 3.0 93 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 5 0.7 1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 5.0 5.0 TO-220F 2.1

 TF561M 700 600 5.0 96 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.0 TO-220 2.6

 TF561S 700 600 5.0 87 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 4.0 TO-220F 2.1

 TF561S-A 700 600 5.0 88 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 0.03 0.2 25 0.1 125 1/2VDRM 20 125 1/2VDRM 4.0 4.0 TO-220F 2.1

 TF861M 700 600 8.0 83 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 2.7 TO-220 2.6

 TF861S 700 600 8.0 74 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.6 TO-220F 2.1

可控硅

ITSM

50Hz 单一  
正弦

半波，默认

Tj=125°C  (A)

HID 灯触发器用 3 引脚逆导可控硅
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VGT

(V)

IGT

(mA)
典型 最大 典型 最大

条件

Tc
(°C)

VGD

(V)
最小

Tj

(°C)

条件

VD

(V)

dv/dt

(V/µs)
典型

条件

Tj

(°C)
VD

(V)

IH

(mA)
典型

Rth

(°C/W)
最大

封装

封装

VGT

(V)

IGT

(mA)

VGD

(V)
最小

IH

(mA)
典型

Rth

(°C/W)
最大

VF

(V)
最大

条件

Tc
(°C)

条件

Tj
(°C)

VD

(V)

条件

IF
(A)

典型 最大 典型 最大

VTM

(V)
最大

条件

Tc

(°C)
ITM

(A)

电气特性

 TFC561D 600 430 1200 5.0 0.5 5.0 2.0 240 –40 到 +125 1.0 125 1.4  10  1.5  20  0.1 125 480 10 4.0 1.4 10.0 TO-220S（直型） 1.5

电气特性

 TF321M-A 300 200 3.0 87 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 -40 到 +110 –40 到 +125 1.0 110 1.4 25 5  1.0  0.1 25 0.1 110 1/2VDRM 20 110 1/2VDRM 1.0 3.0 TO-220 2.6

 TF321S 300 200 3.0 93 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 5 0.7 1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 5.0 5.0 TO-220F 2.1

 TF821M 300 200 8.0 83 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 2.7 TO-220 2.6

 TF821S 300 200 8.0 74 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.6 TO-220F 2.1

 TF341M 500 400 3.0 102 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 5  1.5 2.0 10 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.0 TO-220 2.6

 TF341M-A 500 400 3.0 87 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 -40 到 +110 –40 到 +125 1.0 110 1.4 25 5  1.0  0.1 25 0.1 110 1/2VDRM 20 110 1/2VDRM 1.0 3.0 TO-220 2.6

 TF541M 500 400 5.0 96 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.0 TO-220 2.6

 TF541S 500 400 5.0 87 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 4.0 TO-220F 2.1

 TF541S-A 500 400 5.0 88 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 0.03 0.2 25 0.1 125 1/2VDRM 20 125 1/2VDRM 4.0 4.0 TO-220F 2.1

 TF841M 500 400 8.0 83 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 2.7 TO-220 2.6

 TF841S 500 400 8.0 74 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.6 TO-220F 2.1

 SLA0201 650 600 5  × 4  7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10 0.7 1.5 5.0 10 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0  SLA12Pin 6.1

 TF361M 700 600 3.0 102 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 5  1.5 2.0 10 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.0 TO-220 2.6

 TF361M-A 700 600 3.0 87 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 -40 到 +110 –40 到 +125 1.0 110 1.4 25 5  1.0  0.1 25 0.1 110 1/2VDRM 20 110 1/2VDRM 1.0 3.0 TO-220 2.6

 TF361S 700 600 3.0 93 4.7 60 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 5 0.7 1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 5.0 5.0 TO-220F 2.1

 TF561M 700 600 5.0 96 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.0 TO-220 2.6

 TF561S 700 600 5.0 87 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 3.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 4.0 TO-220F 2.1

 TF561S-A 700 600 5.0 88 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 10  1.5 0.03 0.2 25 0.1 125 1/2VDRM 20 125 1/2VDRM 4.0 4.0 TO-220F 2.1

 TF861M 700 600 8.0 83 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 2.7 TO-220 2.6

 TF861S 700 600 8.0 74 12.6 120 5.0 0.5 5.0 2.0 –40 到 +125 2.0 125 1.4 25 15  1.5 5.0 15 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 3.6 TO-220F 2.1

重量

（g）

重量

(g)
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型号

绝对最大额定值

VDRM

(V)

IT (RMS)

(A)

条件

Tc

(°C)

ITSM

(A)

条件

PGM

(W)

PG (AV)

(W)

IGM

(A)

Tj

(°C)

Tstg

(°C)

IDRM1

(mA)
最大

条件

IDRM2

(mA)
最大

条件

VTM

(V)
最大

条件

ITM

(A)

电气特性（Tj = 25°C，除非另有指定）

 TMA34M-L*1 400 3  30  3 0.3 0.5 –40 到 +125 0.1  2  1.5 4.5

 TMA34S-L 400 3 109 30  3 0.3 0.5 –40 到 +125 0.1  2  1.5 4.5

 TM341S-R 400 3 109 30  3 0.3 0.5 –40 到 +125 0.1  2  1.6 5

 TMA54M-L*1 400 5  50  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 7

 TMA54S-L 400 5 102 50  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 7

 TM541S-R 400 5 104 50  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.6 7

 TMA84M-L*1 400 8  80  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 12

 TMA84S-L 400 8 92 80  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 12

 TMA104S-L 400 10 85 100  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 14

 TM1041S-R 400 10 90 80  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.6 14

 TMA124S-L 400 12 77 120  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 17

 TM1241S-R 400 12 84 110  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.6 16

 TMA164S-L 400 16 66 160  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.45 20

 TMA164P-L 400 16 108 160  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.4 20

 TMA164B-L 400 16 98 160  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.4 20

 TMA204S-L 400 20 53 190  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.4 20

 TMA254B-L*1 400 25  250  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.3 20

 TM2541B-L 400 25 84 240  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.3 20

 STA203A 400 1.2  × 3 97 10 50Hz 1.2 0.1 0.5 –40 到 +125 0.1 25°C 1 125°C 1.6 1.6

 TMA36M-L*1 600 3  30 单次触发 3 0.3 0.5 –40 到 +125 0.1 VD=VDRM 2 VD=VDRM 1.5 4.5

 TMA36S-L 600 3 109 30  3 0.3 0.5 –40 到 +125 0.1  2  1.5 4.5

 TM361S-R 600 3 109 30  3 0.3 0.5 –40 到 +125 0.1  2  1.6 5

 TMA56M-L*1 600 5  50  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 7

 TMA56S-L 600 5 102 50  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 7

 TM561S-R 600 5 104 50  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.6 7

 TMA86M-L*1 600 8  80  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 12

 TMA86S-L 600 8 92 80  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 12

 TMA106S-L 600 10 85 100  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 14

 TM1061S-R 600 10 90 90  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.6 14

 TMA126S-L 600 12 77 120  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.5 17

 TM1261S-R 600 12 84 110  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.6 16

 TMA166S-L 600 16 66 160  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.45 20

 TMA166P-L 600 16 108 160  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.4 20

 TMA166B-L 600 16 98 160  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.4 20

 TMB166S-L 600 16 94 160  5 0.5 2 –40 到 +150 0.2  2  1.45 20

 TMA206S-L 600 20 53 190  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.4 20

 TMB206S-L 600 20 85 200  5 0.5 2 –40 到 +150 0.1  2  1.4 20

 TMA256B-L*1 600 25  250  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.3 20

 TM2561B-L 600 25 84 240  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.3 20

 TM583S-L 800 5 101 45  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.6 7

 TM883S-L 800 8 91 80  5 0.5 2 –40 到 +125 0.1  2  1.6 10

*1：正在开发

三端双向可控硅
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模式 III
(T2–, G–)

(V)
最大

条件

VD

(V)
RL

(W)

模式 II
(T2+, G–)

(V)
最大

模式 I
(T2+, G+)

(V)
最大

VGT

模式 III
(T2–, G–)

(mA)
最大

VD

(V)

模式 II
(T2+, G–)

(mA)
最大

模式 I
(T2+, G+)

(mA)
最大

RL

(Ω)

条件

Tj

(°C) (V/us)
最小

(dv/dt)  c
(–A/ms)

条件

Tj

(°C)

Rth (j-c)

(°C/W)
最大

封装  

(dv/dt)  c
条件

IGT

VO

(V)

VGD

电气特性（Tj = 25°C，除非另有指定）

 1.5 1.5 1.5 12 20 15/20 15/20 15/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 1.5 125 - TO-220 2.6

 1.5 1.5 1.5 12 20 15/20 15/20 15/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 1.5 125 4.5 TO-220F 2.1

 1.8 1.2 1.2 20 40 12 12 12 20 40 0.1 125 1/2VDRM -   5 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 15/20 15/20 15/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 2.5 125 - TO-220 2.6

 1.5 1.5 1.5 12 20 15/20 15/20 15/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 2.5 125 4 TO-220F 2.1

 1.8 1.2 1.2 20 40 12 12 12 20 40 0.1 125 1/2VDRM -   4 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 4 125 - TO-220 2.6

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 4 125 3.7 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 5 125 3.6 TO-220F 2.1

 2 1.2 1.2 20 40 7 7 7 20 40 0.1 125 1/2VDRM -   3.3 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 6 125 3.5 TO-220F 2.1

 1.8 1.2 1.2 20 40 8 8 8 20 40 0.1 125 1/2VDRM -   3 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 3.3 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 1.2 TO-3P 6.0

 1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 1.8 TO-3PF 6.5

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 10 125 3.2 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 12 125 1.6 TO-3PF 6.5

 2 2 2 6 10 30 30 30 6 10 0.2 125 1/2VDRM 10 4 125 1.5 TO-3PF 6.5

 3.5 1.2 1.2 6 10 3 3 3 6 10 0.2 125 1/2VDRM 1  125 20 SIP8 (STA8Pin) 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 15/20 15/20 15/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 1.5 125 - TO-220 2.6

 1.5 1.5 1.5 12 20 15/20 15/20 15/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 1.5 125 4.5 TO-220F 2.1

 1.8 1.2 1.2 20 40 12 12 12 20 40 0.1 125 1/2VDRM -   5 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 15/20 15/20 15/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 2.5 125 - TO-220 2.6

 1.5 1.5 1.5 12 20 15/20 15/20 15/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 2.5 125 4 TO-220F 2.1

 1.8 1.2 1.2 20 40 12 12 12 20 40 0.1 125 1/2VDRM -   4 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 4 125 - TO-220 2.6

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 4 125 3.7 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 5 125 3.6 TO-220F 2.1

 2 1.2 1.2 20 40 7 7 7 20 40 0.1 125 1/2VDRM -   3.3 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 6 125 3.5 TO-220F 2.1

 1.8 1.2 1.2 20 40 8 8 8 20 40 0.1 125 1/2VDRM -   3 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 3.3 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 1.2 TO-3P 6.0

 1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 1.8 TO-3PF 6.5

 1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 10 125 3.0 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 10 125 3.2 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 10 125 2.7 TO-220F 2.1

 1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 12 125 1.6 TO-3PF 6.5

 2 2 2 6 10 30 30 30 6 10 0.2 125 1/2VDRM 10 4 125 1.5 TO-3PF 6.5

 2 2 2 6 10 20 20 20 6 10 0.2 125 1/2VDRM 5 2 125 4 TO-220F 2.1

 2 2 2 6 10 30 30 30 6 10 0.2 125 1/2VDRM 10 4 125 3.6 TO-220F 2.1

重量

(g)
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请按照标准包装的整数倍订货。

系列名称/产品名称
 

包装
   标准包装数量

   散装 带装

PZ628 轴向（φ10管体/φ1.3引脚） 200      

SHV–02 轴向（φ2.0管体/φ0.5引脚） – V1:5000（卷） VD:8000（卷）    

SHV–03S 轴向（φ2.0管体/φ0.5引脚） – V1:5000（卷） VD:8000（卷）    

AG01x 轴向（φ2.4管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:3000（箱装） V0:3000（箱装） WS:2500（箱装） WK:2500（箱装）

AK0x 轴向（φ2.4管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:3000（箱装） V0:3000（箱装） WS:2500（箱装） WK:2500（箱装）

AL01x 轴向（φ2.4管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:3000（箱装） V0:3000（箱装） WS:2500（箱装） WK:2500（箱装）

AM01x 轴向（φ2.4管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:3000（箱装） V0:3000（箱装） WS:2500（箱装） WK:2500（箱装）

AP01x 轴向（φ2.4管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:3000（箱装） V0:3000（箱装） WS:2500（箱装） WK:2500（箱装）

AS01x 轴向（φ2.4管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:3000（箱装） V0:3000（箱装） WS:2500（箱装） WK:2500（箱装）

AU01x 轴向（φ2.4管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:3000（箱装） V0:3000（箱装） WS:2500（箱装） WK:2500（箱装）

AU02x 轴向（φ2.4管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:3000（箱装） V0:3000（箱装） WS:2500（箱装） WK:2500（箱装）

SHV–03 轴向（φ2.5管体/φ0.5引脚） – V1:5000（卷） VD:8000（卷）   

SHV–06EN 轴向（φ2.5管体/φ0.5引脚） – V1:5000（卷） VD:8000（卷）   

SHV–08DN 轴向（φ2.5管体/φ0.5引脚） – V1:5000（卷） VD:8000（卷）   

SHV–08EN 轴向（φ2.5管体/φ0.5引脚） – V1:5000（卷） VD:8000（卷）   

EG01x 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

EK0x 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

EL02x 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

EM01x 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

EN01x 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

EP01x 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

ES01x 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

EU01x 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

EU02x 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

SVxx 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

VR–xx 轴向（φ2.7管体/φ0.6引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装） W:4000（箱装） 

EG1x 轴向（φ2.7管体/φ0.78引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装）  

EH1x 轴向（φ2.7管体/φ0.78引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装）  

EK1x 轴向（φ2.7管体/φ0.78引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装）  

EL1x 轴向（φ2.7管体/φ0.78引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装）  

EM1x 轴向（φ2.7管体/φ0.78引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装）  

EM2x 轴向（φ2.7管体/φ0.78引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装）  

ES1x 轴向（φ2.7管体/φ0.78引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装）  

EU1x 轴向（φ2.7管体/φ0.78引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装）  

EU2x 轴向（φ2.7管体/φ0.78引脚） – V:5000（卷） V1:2000（箱装） V0:2000（箱装）  

RA1x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RC2 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RF1x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RG10x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RG1x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RH1x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RK1x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RL10x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RM10x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RM11x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RM1x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RN1x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RP1x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RS1x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RU1x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RU20x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RU2x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RX10x 轴向（φ4.0管体/φ0.78引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RD2x 轴向（φ4.0管体/φ0.98引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RG2x 轴向（φ4.0管体/φ0.98引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RH2x 轴向（φ4.0管体/φ0.98引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RK3x 轴向（φ4.0管体/φ0.98引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RL2x 轴向（φ4.0管体/φ0.98引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RM2x 轴向（φ4.0管体/φ0.98引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RN2x 轴向（φ4.0管体/φ0.98引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RO2x 轴向（φ4.0管体/φ0.98引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RU3x 轴向（φ4.0管体/φ0.98引脚） – V:3000（卷） V1:1000（箱装）   

RH3x 轴向（φ5.2管体/φ1.2引脚） 500 V3:1500（卷） V4:1000（箱装）   

RL3x 轴向（φ5.2管体/φ1.2引脚） 500 V3:1500（卷） V4:1000（箱装）   

RM3x 轴向（φ5.2管体/φ1.2引脚） 500 V3:1500（卷） V4:1000（箱装）   

RN3x 轴向（φ5.2管体/φ1.2引脚） 500 V3:1500（卷） V4:1000（箱装）   

RP3F 轴向（φ5.2管体/φ1.2引脚） 500 V3:1500（卷） V4:1000（箱装）   

RS3x 轴向（φ5.2管体/φ1.2引脚） 500 V3:1500（卷） V4:1000（箱装）   

RU30x 轴向（φ5.2管体/φ1.2引脚） 500 V3:1500（卷） V4:1000（箱装）   

RU31x 轴向（φ5.2管体/φ1.2引脚） 500 V3:1500（卷） V4:1000（箱装）   

RX3x 轴向（φ5.2管体/φ1.2引脚） 500 V3:1500（卷） V4:1000（箱装）   

RG4x 轴向（φ6.5管体/φ1.4引脚） 500 –    

4 二极管

订购信息（标准最小包装单位）订购信息（标准最小包装单位）
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系列名称/产品名称
 

包装
   标准包装数量

   散装 散装

RH4x 轴向（φ6.5管体/φ1.4引脚） 500 –    

RJ4x 轴向（φ6.5管体/φ1.4引脚） 500 –    

RK4x 轴向（φ6.5管体/φ1.4引脚） 500 –    

RL4x 轴向（φ6.5管体/φ1.4引脚） 500 –    

RM4x 轴向（φ6.5管体/φ1.4引脚） 500 –    

RN4x 轴向（φ6.5管体/φ1.4引脚） 500 –    

RS4x 轴向（φ6.5管体/φ1.4引脚） 500 –    

RU4x 轴向（φ6.5管体/φ1.4引脚） 500 –    

RW5x 轴向（φ6.5管体/φ1.4引脚） 500 –    

SPB–x D 包装（表面贴装） – VL:3000（卷） VR:3000（卷）   

SPX–xxx D 包装（表面贴装） – VL:3000（卷） VR:3000（卷）   

RBV–1xxx RVB–60 250 –    

RBV–2xxx RVB–60 250 –    

RBV–6xx RVB–60 250 –    

SJPA–xx SJP – V:1800（卷） V:1800（卷）   

SJPB–xx SJP – V:1800（卷） V:1800（卷）   

SJPE–xx SJP – V:1800（卷） V:1800（卷）   

SJPJ–xx SJP – V:1800（卷） V:1800（卷）   

SJPL–xx SJP – V:1800（卷） V:1800（卷）   

SJPM–xx SJP – V:1800（卷） V:1800（卷）   

SJPW–xx SJP – V:1800（卷） V:1800（卷）   

SJPX–xx SJP – V:1800（卷） V:1800（卷）   

SJPZ–xx SJP – V:1800（卷） V:1800（卷）   

SZ–10xx SZ–10（表面贴装） – VL:750（卷） VR:750（卷）   

FMC–2xU TO220F（双元件） 500 –    

FM2–2202 TO220F（中间抽头） 500 –    

FMB–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FME–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMEN–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMG–1x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMG–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMJ–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FML–1x TO220F（中间抽头） 500 –    

FML–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMM–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMU–1x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMU–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMW–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMX–1x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMX–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMXA–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMXB–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMXJ–2x TO220F（中间抽头） 500 –    

FMB–G1x TO220F–2Pin 500 –    

FMB–G2x TO220F–2Pin 500 –    

FMC–G2x TO220F–2Pin 500 –    

FMD–G2x TO220F–2Pin 500 –    

FMG–G2x TO220F–2Pin 500 –    

FML–G1x TO220F–2Pin 500 –    

FML–G2x TO220F–2Pin 500 –    

FMN–G1x TO220F–2Pin 500 –    

FMP–G1x TO220F–2Pin 500 –    

FMQ–G1x TO220F–2Pin 500 –    

FMQ–G2x TO220F–2Pin 500 –    

FMU–G1x TO220F–2Pin 500 –    

FMU–G2x TO220F–2Pin 500 –    

FMU–G2x TO220F–2Pin 500 –    

FMXA–1x TO220F–2Pin 500 –    

FMX–G1x TO220F–2Pin 500 –    

FMX–G2x TO220F–2Pin 500 –    

FMC–2xUA TO220F–2Pin（双元件） 500 –    

MPE–2x TO220S（表面贴装） – VR:1000（卷）    

MPL–102S TO220S（表面贴装） – VR:1000（卷）    

MPEN–2x TO263（表面贴装） – VL:800（卷） VR:800（卷）   

MPL–1036S TO263（表面贴装） – VL:800（卷） VR:800（卷）   

MPXA–110x TO263（表面贴装） – VL:800（卷） VR:800（卷）   

FMD–4x TO3PF（中间抽头） 500 –     

FMXA–4x TO3PF（中间抽头） 500 –     

FML–4x TO–3PF（中间抽头） 500 –     

FMP–G5x TO3PF–2Pin 500 –     

FMQ–G5x TO3PF–2Pin 500 –     

FMR–G5x TO3PF–2Pin 500 –     

FMV–G5x TO3PF–2Pin 500 –     

4 二极管
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4 二极管

带装规格带装规格

带装名称

V
要指定此  
带装类型，

请加上后缀 [V]  

V1
要指定此  
带装类型，
请加上后缀 [V1]

V0
要指定此  
带装类型，
请加上后缀 [V0]  

V3
要指定此  
带装类型，
请加上后缀 [V3]  

V4
要指定此  
带装类型，
请加上后缀 [V4]  

数量

 

带装类型，尺寸 (mm)

 
轴向带装

轴向带装

轴向带装

轴向带装

轴向带装

包装尺寸 (mm) 与包装说明

 
卷轮

叠装

叠装

卷轮

叠装

2000 件/盒
（2.7φ	管体）

3000 件/盒
（2.4φ	管体）

1000 件/盒
（4φ	管体）

1.0 1.0
+
---

0.5

5.
08

0.
38

+

最大 0.5

52.0 0
+1 6.0 0

+0.56.0 0
+0.5

(蓝色) (白色)

最大 0.5

最
大

0.
5

34
0

轮轴 轮缘

81
75

25

83

型号、批号、数量

15

29 75

固定夹

±2

±2

±
2

±
2

±
1

±
1

±2

±0.1

1.0 1.0
+
---

0.5

5.
08

0.
38

+

52.0 0
+1 6.0 0

+0.56.0 0
+0.5

最大 0.5

(蓝色) (白色)

最大 0.5

最
大

0.
5

虚线：
穿孔

最大 255 最大 77

最
大
 7

7

型号、批号、数量

2000 件/盒
（2.7φ	管体）

3000 件/盒
（2.4φ	管体）

1500 件/卷
（5.2φ	管体）

1000 件/盒
（5.2φ	管体）

1.0 1.0
+
---

0.5

5.
08

0.
38

+

26.0 0
+1 6.0 0

+0.56.0 0
+0.5

最大 0.5

最
大

0.5(蓝色) (白色)

最大 0.5
虚线：
穿孔

最大 255 最大51
最

大
 
95

型号、批号、数量

1.0 1.0
+
---

0.5

10
0.

2

52.0 0
+1 6.0 0

+0.5
6.0 0

+0.5

+ ---

最大 0.5

(蓝色) (白色)

最大 0.5

最
大

1.
0

34
0

81
75

25

83

15

29 75

±2

±2

±0.1

±2

±
2

±
1

±
1

±
2

轮轴 轮缘
型号、批号、数量

固定夹

1.0 1.0
+
---

0.5

10
0.

2

52.0 0
+1 6.0 0

+0.5
6.0 0

+0.5

+ ---

最大 0.5

(蓝色) (白色)

最大 0.5

最
大

1.
0

虚线：
穿孔

最大 255

最
大
 1

20

型号、批号、数量

商标

最大 77

5000 件/卷
2.7φ	管体

2.4φ	管体

3000 件/卷
（4φ	管体）
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带装名称

W
要指定此  
带装类型，
请加上后缀 [W]  

WS
要指定此  
带装类型，
请加上后缀 [WS]

WK
要指定此  
带装类型，
请加上后缀 [WK]  

数量

 

2500 件/盒
（2.4φ	管体）

带装类型，尺寸 (mm)

 
径向带装

径向带装
（用于 A0 系列）

径向带装
（用于 A0 系列）

包装尺寸 (mm) 与包装说明

 
叠装

叠装

4.0

6.35

12.7

最大 2.6

27
.5

16
.0

(1
1.

5)
12.7

最
大
 1

.0

12.7

3.85 5.0

12.7

最
大
 3

.0

最
小

 1
2.

5

9.
0

18
.0

0

0.
7

±
0.

5

±1.3 ±1.0

±1.0

±0.2±0.5

±0.3

±2.0

±0.7 ±
0.

2

±1.0
±

0.
5

±
0.

5

+
1.

0
–0

.5

最大
4.2

阴极

虚线：
穿孔

最大 340

最
大
 
1
4
0

型号、批号、数量

最
大

55

阳极

3.85 4.05.0

12.7 0.
7

9.
0

18
.0

012.76.35

18
.0

±2.0

±0.2

±
0.

2

±
0.

5

±0.3

±0.7

±1.0±1.3

+0.8
–0.2

+
1.

0
–0

.5

+
0.

5
–0

最
小
 1

2.
5

最
大

 1
1 最
大

 1
.0

最大 340

最
大

 1
50

型号、批号、数量

阴极

阳极

最
大

45

4000 件/盒
2.7φ	管体

仅限 0.6φ	引脚

19
.8

1.
0

+ ---

0.
52

0.
2

+ ---

4.0 0.2+---

12.7 1+---

3.85 0.7+---

9
0.

5
+ ---

0 1+--- 0

1.5

1+---

22
.2

1
+ ---2.75

(5.5)

(3
0˚

)

0.5+---

5

12.7 0.3+---3.0 0.2+---

16
.5

1.
0

+ ---
0.

5

0.8+
---0.2

18
1

+ ---
0.

5最
大

 1
1

最
大

 1
最

小
 1

2.
5

φ

φ

数量

 

带装类型，尺寸 (mm)

 
   轴向带装

包装尺寸 (mm) 与包装说明

5000 件/卷

带装名称

 

V1
要指定此  
带装类型，

请加上后缀 [V1]  

VD
要指定此  
带装类型，
请加上后缀 [VD]  

8000 件/卷

   轴向带装

6±1.0 6±1.0

5
±

0.
5

58

最大 1.0

最
大

 1
.2

±1

6±1.0 6±1.0

3.
5

±
0.

5

58±1

最大 1.0

最
大

 1
.0

29±1.5

75±1.5

340±2

25
±

1

φ
φ

φ

型号
批号
数量

型号
批号
数量

29±1.5

75±1.5

340±2

25
±

1

φ

φ
φ

高压整流二极管带装规格高压整流二极管带装规格
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4.5±0.2

1.3±0.41.3±0.4

4±0.1

4±0.1

2.9±0.1

2.4±0.1

5.
6±0

.1

2±0.05

1.5±0.2

1.
75

±0
.1

5.
5±0

.0
5

5.0

2.
6±0

.2
2.

15
±0

.2

+0.4
–0.1

12
+

0.
3

–0
.1

+0.1
–0

0.
05

+
0.

1
–0

.0
5

1.5φ  引き出し方向 

VL VR

180φ 

21±0.8φ 

13±0.5

2.0±0.5

13±1.5 1.2±0.5

φ 

R1.0φ 

+0
–3

60
±2

φ
 

35˚

120˚

R
135

10

10

22

20406080

9±0.5

2±0.5

21±0.8

13 ±0.2

7
± 0.

5

5 ±0.5

13±0.5

33
0±

2

10
0±

1

13
±

0.
2

25.5±1

29.5±1

1 3 B 1 3 B

B

1.50±0.1

 1.50±0.25

0.40±0.05
16.00±0.1

10.80±0.1

2.00±0.1
4.00±0.1

5.64±0.1

4˚
4˚

1.
75

±
0.

1
11

.5
0±

0.
1

16
.0

0±
0.

1

24
.0

0+
0.

3
–0

.1

R TYPE L TYPE

8˚8˚

φ

φ

φ

φ

φ φ φ

φ

φ

标明型号、数量及批号，

然后贴到卷轮上

进给方向

进给方向

数量

 

带装类型，尺寸 (mm)

 
 凸起带装

包装尺寸 (mm) 与包装说明

 
 卷轮

1800 件/卷

 
TO

-2
20

S
 

   
   

   
   

   
D

 包
装

 
S

JP

带装名称

要指定此带装
类型，请加上
后缀 [VL]或
[VR] 

VL
要指定此带装
类型，请加上
后缀 [VL]

VR
要指定此带装
类型，请加上
请加上后缀 
[VR]

VR
要指定此带装
类型，请加上
请加上后缀 
[VR]

(1) 器件放在凸起的袋子中，安装电极朝下。

(2) 带子的末端附有 150 到 200mm 的引导带。

(3) 带子的头尾两端留有 10 个或更多的空袋。

3000 件/卷

3000 件/卷

1000 件/卷

进给方向

进给方向

1.5
+0.1
−0

2.0±0.1

8.0−0.1 最大 3.4

0.3±0.1

6.8±0.1

13
.5

±
0.

1

10
.6

±
0.

1

4.0±0.1

1.6
+0.1
−0

7.
5

±
0.

1

16
.0

±
0.

3
1.

75
±

0.
1

φ

φ

型号

数量
带装名称
（类型） 批号

材料

轮盘 ：双面白色纸板

轮轴 ：聚苯乙烯泡沫塑料

80±1

330±2

最
大

 2
3

17
.5

±
0.

5
2±

0.
5

2±
0.

5 13±1φ
φ

φ

4
(6.0)

(2
.0

)

(40˚)
(120˚)

±0.5

R95 ±1 

R40±1

1.5
+0.1
−0φ

φ

2.0±0.1

12.0±0.1
最大 4.9 

0.4±0.110.8±0.1

21
.0

5
±

0.
1

13
.9

±
0.

1

4.0±0.1

最大  3.0

11
.5

±
0.

1

24
.0

±
0.

3

1.
75

±
0.

1

进给方向

4
(6.0)

(2
.0

)
(40˚)

(120˚)

±0.5

(R130)

±1100
330±2

最
大
 3

1 

25
.5

±
0.

5
2±

0.
5

2±
0.

5 13±0.5φ

φ
φ

R50±1

(R5) (R5)

表面贴装型带装规格表面贴装型带装规格

4 二极管

数量

 

带装类型，尺寸 (mm)

 

包装尺寸 (mm) 与包装说明

750 件/卷

带装名称

 

VL
  要指定此带装

类型，请加上
后缀 [VL]

VR
  要指定此带装

类型，请加上
后缀 [VR]

750 件/卷

功率齐纳表面贴装型带装规格功率齐纳表面贴装型带装规格

35˚

120˚

R
135

10

10

22

20406080

9±0.5

2±0.5

21±0.8

13 ±0.2

7
± 0.

5

5 ±0.5

13±0.5

33
0±

2

10
0±

1

13
±

0.
2

25.5±1

29.5±1

1 3 B 1 3 B

B

1.50±0.1

 1.50±0.25

0.40±0.05
16.00±0.1

10.80±0.1

2.00±0.1
4.00±0.1

5.64±0.1

4˚
4˚

1.
75

±
0.

1
11

.5
0±

0.
1

16
.0

0±
0.

1

24
.0

0+
0.

3
–0

.1

R TYPE L TYPE

8˚8˚

φ

φ

φ

φ

φ φ φ

φ

φ

标明型号、数量及批号，

然后贴到卷轮上

进给方向

进给方向

VL
   VR
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应用说明应用说明

■ 一般说明

(1) 引线成型

引脚成型时，请抓住主管体侧的引脚，以避免对主管体形成压力。

(2) 安装

要将自插式二极管安装到散热片上时，请使用它的螺丝孔。请勿固定它的

树脂管体，因为这样可能会损坏硅片。

(3) 温度测量

对于轴向型二极管，请测量主管体侧的引脚温度。使用的热电偶必须尽可

能细（约 φ0.125mm）。

(4) 温升考虑

正向电流、反向电流或反向恢复时间损失均会导致二极管的温度上升。

在正常使用情况下，主要会发生正向电流与电压导致的损失。不过，在高

频率电路（如开关电源）中，也会发生反向恢复时间导致的损失。此外，

在具有很大反向电流的二极管（如肖特基势垒二极管）中，反向电流导致

的损失不能忽略。

正向损失在高温下趋于下降。不过，反向损失在高温下趋于上升。因此，

在检验工作状态时，必须考虑环境温度。

(5) 冲击电流

在电容器输入型整流电路中，接通电源时会产生冲击电流。此冲击电流的

峰值应该设置为低于正向浪涌电流 IFSM 的峰值（只要将最小脉冲宽度设置

为 1 msec，也可以得到 I2 t）。仅在单次触发脉冲期间可以保证 IFSM 的
值。如果冲击电流在短时间重复出现，则必须考虑降额。

(6) 峰值电流

考虑到正常使用，峰值电流的极限必须设置为平均电流 IF (AV) 的 10 倍。

如果峰值上升，二极管的正向损失也会上升。在这种情况下，请检查温升

情况。

   ● 使用环境容易发生沿面放电时，请仔细考虑安装方式。

固定

弯曲

固定

弯曲

轴向型

自插式

160

180

200

220

240

260

280

300

0 10 20 30 40 50 60 70 80

时间（秒）

焊
接

温
度

（
˚C

）

适
用

范
围

     参考
 

2.0 2.0

4.0 到 4.2

2.
0

如有任何清楚的地方，请与我们联系。

■ 表面贴装型二极管

   （型号类型：SJP）

焊接（流动与回流焊相同）
i) 使用树脂基焊剂。切勿使用酸性焊剂。

ii) 为避免产生很大的热应力，请在 150°C 下预热 1 到 2 分钟，并在以下所示

的适用范围内完成焊接。

iii) 使用焊铁时，以下范围作为参考： 
焊铁末端温度：

低于 300ºC
（焊铁的  

功率：30W 或更低）  
焊铁末端必须  
尽可能细。

焊接时间：不超过 10 秒

安装 SJP 系列时的覆铜模式
（单位：mm）
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1型号：全名

2极性：整流器符号

3批号 
第一个字母：年份（年份的最后一位） 
第二个字母：月份（1 到 9、O、N、D） 
第三与第四个字母：日 
激光标记或白色油墨标记

1型号

2极性：整流器符号

3批号

  第一个字母：年份（年份的最后一位）

  第二个字母：月份（1 到 9、O、N 以及 D）
  第三与第四个字母：日

1型号

2极性：整流器符号

3批号 
第一个字母：批次代码 
第二个字母：年份（年份的最后一位） 
第三个字母：月份（A 到 M，不包括 I）

1型号

2极性：整流器符号

3批号 
第一个字母：年份（年份的最后一位） 
第二个字母：月份（A 到 M，不包括 I） 
第三个字母：周次

■ 轴向 (A0)

M  A 9 D

➀ ➁ ➂

➃

MO

C

87

阴极区域
颜色：白

➀
➁
➂
➃

RK44

96

➀

➁

➂

RBV 402

9 9B

➀

➁
➂

FMU12S

8 5 1 2

FMLG12

0 1 2 5

S

（单芯片型）

➀

➁

➂

➀

➁ ➂

➃

B

A 6 H

64S ➀
➁

➂

标记指南标记指南

4 二极管

■ 轴向 (E0, E1)

■ 轴向 (R1, R2, R3, R4)

■ RBV

■ TO-220F 型

■ TO-3PF，FM100 型

2

1

3

4

5

6

•

••

•••

•

••

•••

■ 表面贴装（D 包装）8

■ 表面贴装 (SJP)7

■ 表面贴装 (TO-220S)9

➀
➁
➂

E

9C1

29G

请参考第 203 页

■ SEL -10 系列10

■ 硅可变电阻11

1型号

2批号 
第一个字母：年份（年份的最后一位）

 第二个字母：月份（1 到 9、O、N 以及 D）
 第三个字母：日

1型号（缩写） 
AM01 表示为 "M"  

2种类 
Z：200V    无：400V    A：600V 
B：800V    C：1000V

3制造日期 
第一个字母：年份（年份的最后一位） 
第二个字母：月份（1 到 9、O、N、D）

4阴极区域：连续区域 
区域的颜色：白色（AU02 系列为黄色）

1型号（缩写） 
EM01、EM2、EM1 分别表示为 MO、M2、 
M1。

2种类 
Z：200V    无：400V    A：600V 
B：800V    C：1000V    F：1500V 
但是 EU02A 表示为 A2，EU2YX 表示为 Y。

3制造日期 
第一个字母：年份（年份的最后一位） 
第二个字母：月份（1 到 9、O、N、D）

4制造时间 
上旬 
中旬 
下旬

1型号：2 组标记

2制造日期与时间：2 组标记 
第一个字母：年份（年份的最后一位） 
第二个字母：月份（1 到 9、O、N、D）

               上旬

               中旬

               下旬

3阴极区域

区域的 白色： 对于电源与 SBD
颜色： 黄色： 对于中速

 红色： 对于快速与超快速

1型号

2批号 
第一个字母：年份（年份的最后一位） 
第二个字母：月份（1 到 9、O、N、D） 
第三个字母： A — 上旬

  B — 中旬

  C — 下旬

3输入/输出标记 
激光标记或白色油墨标记

1型号 
FMU-12S 表示为 "FMU12S"

2极性：整流器符号

3批号 
第一个字母：年份（年份的最后一位） 
第二个字母：月份（1 到 9、O、N、D） 
第三与第四个字母：日

激光标记或白色油墨标记

1型号：去掉最后一个字母 
FML-G12S 表示为 "FML-G12"

2型号的最后一个字母

3极性：整流器符号

4批号 
第一个字母：年份（年份的最后一位） 
第二个字母：月份（1 到 9、O、N、D） 
第三与第四个字母：日

激光标记或白色油墨标记

FMXA4203

5 9 0 5

FMQ-G5GS

6 9 0 5

（单芯片型）

➀

➁

➂

➀

➁

➂
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4-1 整流二极管

●表面贴装

IF （AV）
（A）

括号中的值用于

带散热器的产品

2.0

2.0

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

45

45

VRM

（V）

200

400

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

0.98

1.1

IF
（A）

2.0

2.0

IR
（μA）
VR=VRM

最大

10

10

IR（H）

（μA）
VR=VRM

最大

50

50

Ta

（℃）

100

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

20

重量

（g）

0.072

0.072

封装

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

型号

SJPM-H2

SJPM-H4

●引脚插入型

IF （AV）
（A）

括号中的值用于

带散热器的产品

1.0

1.7（3.0）

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.5

1.7（3.0）

10

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

2.5

1.7（3.0）

10

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

2.5

1.7（3.0）

1.8（3.2）

10

0.8

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2.5

0.8

1.0

1.2

1.2

1.2

2.0

1.7（3.0）

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

45

200

35

45

45

50

80

100

120

200

100

35

45

45

50

80

80

100

150

150

200

100

35

45

45

50

80

100

100

150

150

200

350

100

40

35

80

80

100

100

150

150

40

35

80

100

100

150

150

VRM

（V）

100

200

400

600

800

1000

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

0.97

0.95

0.98

0.97

0.97

0.95

0.92

0.91

0.91

0.95

1.10

0.98

0.97

0.97

0.95

0.92

0.92

0.91

0.91

0.95

0.95

1.10

0.98

0.97

0.97

0.95

0.92

0.92

0.91

0.91

0.95

0.95

0.92

1.10

1.2

0.97

0.92

0.92

0.92

0.91

0.91

0.95

1.2

0.97

0.92

0.92

0.91

0.95

0.95

IF
（A）

1.0

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

3.0

5.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.5

1.5

1.5

2.5

3.0

5.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.5

1.5

1.5

2.5

3.0

3.5

5.0

1.0

1.0

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

2.5

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

2.5

3.0

IR
（μA）
VR=VRM

最大

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

20

10

10

10

10

10

10

5

20

10

10

10

10

10

IR（H）

（μA）
VR=VRM

最大

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

100

50

100

50

50

50

50

50

100

50

100

50

50

50

100

50

Ta

（℃）

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

150

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

17

8

22

20

17

15

12

12

15

8

4.0

22

20

17

15

17

12

12

15

10

8

4.0

22

20

17

15

17

15

12

15

10

8

8

4.0

15

17

17

12

15

12

15

10

15

17

12

15

12

10

8

重量

（g）

0.3

1.2

0.13

0.2

0.3

0.4

0.61

0.6

0.4

1.2

2.1

0.13

0.2

0.3

0.4

0.3

0.61

0.6

0.4

1.0

1.2

2.1

0.13

0.2

0.3

0.4

0.3

0.4

0.6

0.4

1.0

1.2

1.2

2.1

0.4

0.3

0.3

0.61

0.4

0.6

0.4

1.0

0.4

0.3

0.61

0.4

0.6

1.0

1.2

封装

轴向

（管体直径/引脚直径）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（中间抽头）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（中间抽头）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（中间抽头）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ6.5/φ1.4）

型号

EM 1Y

RM 4Y

AM01Z

EM01Z

EM 1Z

RM 1Z

RO 2Z

RM 2Z

RM 10Z

RM 4Z

FMM-22S, R

AM01

EM01

EM 1

RM 1

EM 2

RO 2

RM 2

RM 10

RM 3

RM 4

FMM-24S, R

AM01A

EM01A

EM 1A

RM 1A

EM 2A

RM 11A

RM 2A

RM 10A

RM 3A

RM 4A

RM 4AM

FMM-26S, R

RM 1B

EM 1B

EM 2B

RO 2B

RM 11B

RM 2B

RM 10B

RM 3B

RM 1C

EM 1C

RO 2C

RM 11C

RM 2C

RM 3C

RM 4C
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4-1 整流二极管

●桥式

IF （AV）
（A）

括号中的值用于

带散热器的产品

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

13

15

15

15

25

6.0

15

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

120

100

120

120

120

140

80

150

150

200

350

170

200

VRM

（V）

100

200

400

600

800

1000

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

1.00

1.00

1.00

1.05

1.05

1.05

1.20

1.10

1.10

1.05

1.05

0.95

1.05

IF
（A）

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

6.5

7.5

7.5

7.5

12.5

3.0

7.5

IR
（μA）
VR=VRM

最大

10

250

10

10

10

10

10

10

10

50

50

10

50

IR（H）

（μA）
VR=VRM

最大

100

1000

100

100

100

200

100

200

200

200

200

100

200

Ta

（℃）

100

100

100

100

100

100

100

100

150 (Tj)

100

100

100

100 (Tj)

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

3.0

1.5

重量

（g）

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

封装

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

型号

RBV-601

RBV-602L＊1

RBV-602

RBV-604

RBV-606

RBV-606H

RBV-1306

RBV-1506S

RBV-1506J

RBV-1506

RBV-2506

RBV-608

RBV-150C

＊1：超快恢复二极管 (trr=50ns)
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4-2 快速恢复二极管

●引脚插入型

IF （AV）
（A）

括号中的值用于

带散热器的产品

1.2

1.5

2.0

1.5（3.5）

2.0（3.5）

2.2（4.0）

10

0.25

0.25

0.5

0.6

0.7

0.8

1.0

1.0

1.0

1.5（3.5）

2.0（3.5）

5.0

10

0.25

0.25

0.25

0.5

0.6

0.6

0.7

0.8

1.0

1.0

1.1

1.5

1.5

2.0

3.0

1.5（3.0）

2.0（3.5）

5.0

10

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

25

30

50

80

70

70

100

15

15

15

35

30

25

15

15

20

80

70

30

40

15

15

15

15

20

30

30

25

15

15

20

20

50

200

150

50

70

30

40

VRM

（V）

100

200

400

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

0.9

0.95

0.95

0.97

1.3

1.3

1.0

2.5

2.5

1.7

1.3

2.5

1.3

1.4

1.4

1.5

0.97

1.3

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

1.7

1.5

1.35

2.5

1.3

1.4

1.4

1.2

1.5

1.1

0.95

1.2

1.5

1.3

1.5

1.5

IF
（A）

1.2

1.5

2.0

3.5

3.5

3.5

10

0.25

0.25

0.5

0.6

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

3.5

3.5

2.5

5.0

0.25

0.25

0.25

0.5

0.6

0.6

0.8

0.8

1.0

1.0

1.1

1.5

1.5

2.0

3.0

3.0

3.5

2.5

5.0

IR
（μA）
VR=VRM

最大

10

10

10

10

10

10

50

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

50

50

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

10

10

50

50

IR（H）

（μA）
VR=VRM

最大

300

300

300

300

300

300

500

150

150

150

70

200

250

300

300

300

300

300

500

500

150

150

200

150

50

200

200

250

300

300

300

400

350

300

500

300

300

500

500

Ta

(℃)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

17

15

12

10

8

8

4.2

20

17

22

15

17

22

20

17

15

10

8

4.0

4.0

20

17

15

22

22

17

20

22

20

17

15

12

12

10

10

8

8

4.0

4.0

重量

（g）

0.3

0.4

0.6

1.0

1.2

1.2

2.1

0.2

0.3

0.13

0.4

0.3

0.13

0.2

0.3

0.4

1.0

1.2

2.1

2.1

0.2

0.3

0.4

0.13

0.13

0.3

0.2

0.13

0.2

0.3

0.4

0.6

0.6

1.0

1.0

1.2

1.2

2.1

2.1

封装

轴向

（管体直径/引脚直径）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F-2Pin

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

型号

EU 2YX

RU 2YX

RU 3YX

RU 30Y

RU 4Y

RU 4YX

FMU-G2YXS

EU01Z

EU 1Z

AU01Z

RH 1Z

ES 1Z

AU02Z

EU02Z

EU 2Z

RU 2Z

RU 30Z

RU 4Z

FMU-12S, R

FMU-22S, R

EU01

EU 1

RU 1

AU01

AS01

EH 1

ES 1

AU02

EU02

EU 2

RU 2M

RU 3

RU 3M

RU 30

RU 31

RU 4

RU 4M

FMU-14S, R

FMU-24S, R

trr1
(μs)

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.4

0.2

0.4

0.4

0.4

4

1.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

1.5

4

1.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

IF/IRP

（mA）

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

100/100

100/100

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

100/100

100/100

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

100/100

100/100

10/10

100/100

100/100

100/100

trr2
(μs)

0.08

0.08

0.08

0.18

0.18

0.18

0.08

0.18

0.18

0.18

1.3

0.6

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.6

1.3

0.6

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

IF/IRP

（mA）

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

100/200

100/200

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

100/200

100/200

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

100/200

100/200

10/20

100/200

100/200

100/200



194 二极管

4-2 快速恢复二极管

IF （AV）
（A）

括号中的值用于

带散热器的产品

0.25

0.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.8

1.0

1.0

1.0

1.1

1.5

1.5

1.5

1.5（3.0）

2.0（3.5）

5.0

5.0

10

10

0.25

0.6

0.6

0.7

1.0

1.1

1.5（3.0）

0.2

0.6

0.8

1.5

1.5（2.5）

1.0

1.2（1.5）

1.5（2.5）

0.5

0.5

1.0

2.0

2.0

2.5

1.5（2.5）

2.5

5.0

10

10

10

10

10

10

2.5

10

8.0

10

0.2

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

15

15

15

20

35

30

30

25

15

15

20

20

20

50

50

50

70

30

30

40

40

15

15

35

30

20

20

50

15

35

20

20

50

60

50

50

20

20

60

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

20

VRM

（V）

600

800

1000

1300

1500

1600

1700

1800

2000

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

2.5

1.7

2.0

1.5

1.3

2.5

2.5

1.3

1.4

1.4

1.5

1.2

1.5

1.1

1.1

1.5

1.3

1.25

1.5

1.5

1.35

2.5

2.0

1.3

2.5

1.5

1.5

1.6

3.0

1.3

1.5

2.5

1.6

1.0

1.8

1.8

2.0

2.0

1.0

1.1

1.7

1.3

1.5

1.5

5.0

2.8

1.6

1.8

2.4

2.4

1.5

1.3

2.7

2.0

1.6

2.0

IF
（A）

0.25

0.5

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.1

1.5

1.5

1.5

3.0

3.5

5.0

2.5

5.0

10

0.25

0.6

0.6

0.8

1.0

1.0

3.0

0.25

0.6

1.0

1.5

3.0

1.0

1.5

3.0

0.5

0.5

1.0

3.0

2.0

2.5

3.0

2.5

5.0

10

10

10

10

10

10

2.5

10

8

10

0.2

IR
（μA）
VR=VRM

最大

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

10

10

5

10

10

10

10

10

5

10

10

50

10

50

50

10

10

10

50

50

50

50

10

50

50

50

50

50

50

50

50

100

25

20

10

IR（H）

（μA）
VR=VRM

最大

200

150

200

50

70

200

200

250

300

300

300

300

400

350

350

300

300

500

500

500

500

200

200

70

200

300

400

500

200

70

300

400

500

500

500

500

200

200

500

500

500

500

500

350

500

500

6000

500

500

500

700

500

500

250

200

300

Ta

(℃)

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

150 (Tj)

150 (Tj)

150 (Tj)

150

100

100

100

100

100

100

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

15

22

15

22

15

20

15

22

20

17

15

15

12

15

12

8

8

4.0

4.0

4.0

4.0

15

15

15

20

15

12

8

15

15

15

12

8

12

8

8

20

17

12

10

10

10

8

8

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2

2

10

2

2

2

15

重量

（g）

0.4

0.13

0.4

0.13

0.4

0.2

0.4

0.13

0.2

0.3

0.4

0.4

0.6

0.4

0.6

1.2

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.6

1.2

0.4

0.4

0.4

0.6

1.2

0.6

1.2

1.2

0.2

0.3

0.6

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

6.5

6.5

1.0

6.5

6.5

6.5

0.4

封装

轴向

（管体直径/引脚直径）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F2Pin

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F2Pin

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-3PF2Pin

TO-3PF2Pin

轴向（φ5.2/φ1.2）

TO-3PF2Pin

TO-3PF2Pin

TO-3PF2Pin

轴向（φ4.0/φ0.78）

型号

RU 1A

AU01A

RF 1A

AS01A

RH 1A

ES01A

RS 1A

AU02A

EU02A

EU 2A

RU 2

RU 2AM

RU 3A

RU 20A

RU 3AM

RU 4A

RU 4AMS

FMU-G16S

FMU-16S, R

FMU-26S, R

FMU-G26S

RU 1B

RF 1B

RH 1B

RS 1B

RU 2B

RU 3B

RU 4B

RU 1C

RH 1C

RU 2C

RU 3C

RU 4C

RH 2D

RU 4D

RU 4DS

ES01F

ES 1F

RH 2F

RS 3FS

RP 3F

RH 3F

RS 4FS

RH 4F

FMQ-G1FS

FMQ-G2FS

FMU-G2FS

FMQ-G2FLS

FMQ-G2FMS

FMQ-G5FMS

FMV-G5FS

RH 3G

FMQ-G5GS

FMP-G5HS

FMR-G5HS

RC 2

trr1
(μs)

0.4

0.4

0.4

1.5

4

1.5

1.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

4

1.5

0.4

0.4

0.4

0.4

4

0.4

0.4

0.4

4

0.4

0.4

1.5

1.5

4

2

0.7

4

1

4

0.7

0.5

0.6

1.2

0.5

0.5

2.0

4

0.5

1.0

1.8

4.0

IF/IRP

（mA）

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

100/100

10/10

500/500

500/500

10/10

10/10

10/10

100/100

500/500

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

100/100

500/500

500/500

500/500

10/10

trr2
(μs)

0.18

0.18

0.18

0.6

1.3

0.6

0.6

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

1.3

0.6

0.18

0.18

0.18

0.18

1.3

0.18

0.18

0.18

1.3

0.18

0.18

0.6

0.6

1.3

0.8

0.3

1.3

0.4

1.3

0.3

0.2

0.25

0.4

0.25

0.2

0.8

1.3

0.2

0.4

0.7

1.3

IF/IRP

（mA）

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

100/200

100/200

500/1000

500/1000

10/20

10/20

100/200

100/200

500/1000

100/200

100/200

100/200

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

100/200

500/1000

500/1000

500/1000

10/20



195二极管

4-3 超快恢复二极管

IF （AV）
（A）

括号中的值用于

带散热器的产品

1.0
1.5
2.0
3.0
6.0

10.0
2.0
1.5
3.0

10.0
2.0
3.0

10.0

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

25
30
25
50
80
65
20
25
30

100
20
50

100

VRM

（V）

200

300

400

600

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150
—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

 0.98
 0.98
 0.98
 0.98
 0.98
 0.98
 1.3
 1.3
 1.3
 1.5
 1.5
 1.75
 1.98

IF
（A）

1.0
1.5
2.0
3.0
3.0
5.0
2.0
1.5
3.0

10.0
2.0
3.0

10.0

IR
（μA）
VR=VRM

最大

10
10
10
50
50

100
50
10
10

100
10
50

100

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

1
2
1

10
10

0.2
3

0.05
0.05

30
3

0.1
30

Ta

(℃)

150
150
150
100
100
150
150
150
150

150 (Tj)
150

150 (Tj)
150 (Tj)

Rth（j-l）
（℃/W）

20
20
20
5.0
5.0
2.5
20
20
20
2.5
20
2.5
2.5

重量

（g）

 0.072
 0.072
 0.072
 0.41
 0.41
 1.4
 0.072
 0.072
 0.072
 1.04
 0.072
 1.04
 1.04

封装

表面贴装（SJP）
表面贴装（SJP）
表面贴装（SJP）

表面贴装（D 包装）

表面贴装（D 包装）中间抽头

表面贴装（TO220S）
表面贴装（SJP）
表面贴装（SJP）
表面贴装（SJP）

表面贴装(TO-263)）
表面贴装（SJP）
表面贴装(TO-263)
表面贴装(TO-263)

型号

SJPL-D2
SJPX-F2＊

SJPL-H2
SPX-G32S
SPX-62S
MPL-102S
SJPX-H3＊

SJPL-F4
SJPL-L4
MPXA-1104S
SJPX-H6
MPL-1036S
MPXA-1106S

trr1
(ns)

50
30
50
30

 30
 40
 30
 50
 50
 25
 30
 50
 28

IF/IRP

（mA）

100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
500/500

trr2
(ns)

35
25
35
25
25
30
25
35

 35
 —

 20
 —

 —

IF/IRP

（mA）

100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
 —

100/200
 —

 —

●表面贴装

●引脚插入型

IF （AV）
（A）

括号中的值用于

带散热器的产品

1.0

1.0

1.1

1.5

1.5

2.0（3.5）

0.7

0.7

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

1.0（3.0）

3.5

3.5

3.5

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10.0

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

25

30

30

50

50

100

15

15

15

25

50

50

50

20

25

60

30

30

30

70

80

80

80

80

80

120

35

35

35

65

65

65

100

100

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

封装

轴向

（管体直径/引脚直径）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ5.2/φ1.2）

轴向（φ6.5/φ1.4）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F（中间抽头）

型号

AG01Y

EG01Y

EG 1Y

RG 10Y

RG 2Y

RG 4Y

AG01Z

EG01Z

EG 1Z

AL01Z

EN 01Z

RG 10Z

RG 2Z

EL 1Z

EL02Z

RN 1Z

RX 10Z

RL 10Z

RL 2Z

RN 2Z

RX 3Z

RN 3Z

RG 4ZS

RL 3Z

RL 4Z

RN 4Z

FML-12S

FMG-12S, R

FMX-12S

FMP-G12S

FML-G12S

FMX-G12S

FMN-G12S

FMXA-2102ST

VRM

（V）

70

200

VF

（V）
最大

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.3

1.8

1.9

1.7

0.98

0.92

1.5

1.5

0.98

0.98

0.92

0.98

0.98

0.98

0.92

0.98

0.92

1.7

0.95

0.95

0.92

0.98

1.8

0.98

1.15

0.98

0.98

0.92

1.2

IF
（A）

1.0

1.0

1.1

1.5

1.5

3.5

0.7

0.7

0.8

1.0

1.0

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

2.5

2.5

2.5

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

IR
（μA）
VR=VRM

最大

100

100

100

500

500

1000

100

50

50

100

10

500

500

100

50

20

50

50

100

50

50

50

1000

50

150

50

150

500

50

50

250

100

100

100

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

0.5

0.5

0.5

2.5

2.5

5

0.5

0.3

0.3

0.5

2

2.5

2.5

0.5

0.1

3

3

0.1

0.5

4

10

6

5

0.2

0.5

6

0.5

1.5

10

0.5

1

20

10

20

Ta

(℃)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150 (Tj)

100

100

100

100

150 (Tj)

150 (Tj)

100

100

150 (Tj)

100

150 (Tj)

100

100

100

150 (Tj)

100

100

100

100

100

100

150

150 (Tj)

Rth（j-l）
（℃/W）

22

20

17

15

12

8

22

20

17

22

20

15

12

17

20

15

15

15

12

12

10

10

8

10

8

8

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

重量

（g）

0.13

0.2

0.3

0.4

0.6

1.2

0.13

0.2

0.3

0.13

0.2

0.4

0.6

0.3

0.2

0.4

0.4

0.4

0.6

0.6

1.0

0.6

1.2

1.0

1.2

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

trr1
（ns）

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

40

100

30

50

50

100

30

100

100

50

50

100

40

100

30

150

40

30

100

25

IF/IRP

（mA）

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

500/500

trr2
（ns）

50

50

50

50

50

50

50

50

50

35

50

50

50

50

30

50

25

35

35

50

25

50

50

35

35

50

30

50

25

70

30

25

50

—

IF/IRP

（mA）

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

—

＊：正在开发
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VRM IF (AV)
(A)

(A)
(A)(V)

(H)

 (V)

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

15.0

20.0

20.0

5.0

5.0

5.0

10.0

10.0

10.0

15.0

20.0

20.0

20.0

0.7

0.7

0.8

1.0

1.2

1.2

1.5

2.0

3.5

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

8.0

10.0

10.0

16.0

5.0

0.5

0.5

0.6

1.0

1.0

1.2

2.0

3.0

3.0

4.0

5.0

5.0

5.0

6.0

IFSM

50Hz

150

65

65

65

150

150

100

110

100

35

40

70

65

70

65

75

100

100

100

15

15

15

20

50

50

20

40

80

35

40

70

70

70

65

70

100

100

50

10

15

10

50

50

30

60

50

80

50

50

50

50

50

Tj Tstg

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

- 40 到+150

TO-220F

TO-220F

TO-220F

TO-220F

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F

TO-220F

TO-220F

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F

TO-220F

TO-220F

TO-220F

TO-220F

TO-220F

TO-220F

轴向 2.4/ 0.6)

轴向 2.7/ 0.6)

轴向 2.7/ 0.78)

轴向 2.4/ 0.6)

轴向 4.0/ 0.78)

轴向 4.0/ 0.98)

轴向 2.7/ 0.78)

轴向 4.0/ 0.98)

轴向 5.2/ 1.2)

TO-220F

TO-220F

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F

TO-220F

TO-220F2Pin

TO-220F

TO-220F2Pin

轴向 2.7/ 0.6)

轴向 2.4/ 0.6)

轴向 2.7/ 0.78)

轴向 4.0/ 0.78)

轴向 4.0/ 0.98)

轴向 4.0/ 0.98)

轴向 5.2/ 1.2)

TO-220F

轴向 6.5/ 1.4)

轴向 6.5/ 1.4)

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F

型号

FMXB-2102

FML-22S

FMG-22S, R

FMX-22S

FML-G22S

FMX-G22S

FMX-22SL

FM2-2202

FMXA-2202S

FMG-13S, R

FML-13S

FML-G13S

FMG-23S, R

FML-23S

FMX-23S

FMXA-2153S

FMX-2203

FMXA-2203S

FMXA-4203S

AG01

EG01

EG 1

AL01

RG 10

RG 2

EL 1

RL 2

RL 3

FMG-14S, R

FML-14S

FMX-G14S

FML-G14S

FMN-G14S

FMG-24S, R

FML-24S

FMXA-1104S

FMXJ-2164S

FMXA-1054S

EG01A

AG01A

EG 1A

RG 10A

RG 2A

RD 2A

RL 3A

FMC-26U

RL 4A

FMG-G26S

FMX-G16S

FML-G16S

FMN-G16S

FMG-26S, R

VF

最大

0.98

0.98

1.8

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

1.2

1.8

1.3

1.3

1.8

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.8

2.0

1.8

1.4

1.8

1.8

1.3

1.3

1.3

2.0

1.3

1.3

1.3

1.0

2.0

1.3

1.5

1.4

1.5

2.0

1.8

2.0

2.0

2.0

1.55

1.7

2.0

1.5

2.5

1.5

1.5

1.2

2.2

IF

10.0

5.0

5.0

5.0

10.0

10.0

7.5

10.0

10.0

2.5

2.5

5.0

5.0

5.0

5.0

7.5

10.0

10.0

10.0

0.7

0.7

0.8

1.0

1.5

1.5

1.5

2.0

3.5

2.5

2.5

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10.0

8.0

5.0

0.5

0.5

0.6

1.0

1.0

1.2

3.0

3.0

3.0

4.0

5.0

5.0

5.0

3.0

IR

VR=VRM

最大最大

200

250

500

100

500

200

150

200

100

500

50

100

500

100

50

75

100

100

100

100

50

50

10

500

500

10

10

100

500

50

50

100

50

50

500

100

100

100

50

100

100

100

500

500

50

50

500

500

50

500

50

100

50

500

IR

VR=VRM

50

1

1.5

20

2

50

30

400

30

1.5

0.1

0.2

1.5

0.5

15

23

30

30

30

0.5

0.3

0.3

0.5

2.5

2.5

0.05

0.1

0.2

1.5

0.1

15

0.2

10

2.5

0.2

30

20

15

0.5

0.5

0.5

2.5

2.5

0.1

0.2

3

0.1

3

15

0.5

10

3

150 Tj)

100

100

100

100

100

100

150 Tj)

150

100

100

100

100

100

150

150 Tj)

150

150

150 Tj)

100

100

100

150 Tj)

100

100

100

100

150 Tj)

150 Tj)

100

100

150

150

100

150 Tj)

100

100

150 Tj)

150 Tj)

150

100

100

100

100

100

150 Tj)

150 Tj)

150 Tj)

150 Tj)

100

100

150

100

150

 (

 (

 (

 (

 (

 (

 (

 (

 (

 (

 (

 (

 (

 (

 (Tj)

100

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.0

22

20

17

22

15

12

17

12

10

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

20

22

17

15

12

12

10

4.0

8

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

6.5

0.13

0.2

0.3

0.13

0.4

0.6

0.3

0.6

1.0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

0.2

0.13

0.3

0.4

0.6

0.6

1.0

2.1

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

30

40

100

30

40

30

30

50

25

100

50

50

100

50

30

25

30

25

25

100

100

100

50

100

100

100

100

50

50

100

50

30

50

100

100

50

25

18

20.0 100 - 40 到+150TO-3PF FML-4204S 1.3 10.0 0.4 2.0 6.550

20

100

100

100

100

100

50

50

70

50

100

30

50

100

100

500/500

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

500/500

100/100

500/500

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

500/500

500/500

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

500/500

500/500

100/100

100/100

500/500

100/100

100/100

25

30

50

25

30

25

25

35

—

50

35

35

50

35

25

25

—

50

50

50

35

50

50

50

35

35

50

35

25

35

50

50

35

—

50

50

50

50

50

35

35

35

35

35

50

25

35

50

50

500/1000

100/200

100/200

100/200

500/1000

500/1000

500/1000

100/200

—

20.0 150 - 40 到+150TO-3PF FML-4202S 0.98 10.0 10 0.4 150 2.0 6.540 500/500 500/100030

20.0 150 - 40 到+150TO-3PF

TO-3PF

TO-3PF

FMX-4202S 0.98 10.0 200 50 150 2.0 6.530 500/500 500/100025 

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

500/1000

20.0 100 - 40 到+150FMX-4203S 1.3 10.0 100 30 150 2.0 6.530 500/500 25 500/1000

—

— —

— —

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

1.0 (3.0) 80 - 40 到+150轴向 6.5/ 1.4 ) RG4S 1.8 3.0 500 2.5 8 1.2 100/100 50 100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

—

— —

— —

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

1.0 (2.0) 50 - 40 到+150RG 4AS 2.0 2.0 2.5 8 1.2100 100/100 50 100/200

500/1000

500/1000

500/1000

100/200

100/200

500/1000

100/200

100/200

200

300

400

600

封装
轴向

（管体直径/引脚直径） 单一正弦半波
(°C) (°C)

重量
(g)

Rth(j-l)
(°C/W)

IF/IRP

(mA)
IF/IRP

(mA)
Ta

(°C)

trr1
(ns)

trr2
(ns)(mA)(   A)µ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(φ φ

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(中间抽头)

(双元件)
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IF （AV）
（A）

10.0

10.0

10.0

20.0

3.0

3.0

5.0

0.2

0.2

0.4

0.5

0.7

1.0（2.0）

4.0

3.0

3.0

0.1

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

100

100

100

100

50

50

60

5

5

10

10

10

60

30

50

50

5

VRM

（V）

600

800

1000

1200

1600

2000

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

1.5

1.7

1.98

1.7

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

3.3

3.3

3.0

4.0

4.0

6.0

7.0

IF
（A）

10.0

10.0

10.0

10.0

3.0

3.0

5.0

0.2

0.2

0.4

0.5

0.7

2.0

4.0

3.0

3.0

0.1

IR
（μA）
VR=VRM

最大

100

100

100

100

100

100

200

100

5

5

50

20

500

50

500

100

2

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

20

0.3

30

0.3

0.5

1

2

0.5

0.05

0.05

0.5

0.25

2.5

0.3

3

0.5

0.01

Ta

(℃)

150

100

150 (Tj)

150

150 (Tj)

150 (Tj)

150 (Tj)

100

100

100

100

100

100

100

150 (Tj)

150 (Tj)

100

Rth（j-l）
（℃/W）

4.0

4.0

4.0

2.0

4.0

4.0

4.0

22

20

15

20

15

8

4.0

4.0

4.0

15

重量

（g）

2.1

2.1

2.1

6.5

2.1

2.1

2.1

0.13

0.2

0.4

0.2

0.4

1.2

2.1

2.1

2.1

0.4

封装

轴向

（管体直径/引脚直径）

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-3PF（中间抽头）

TO-220F（双元件）

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin（双元

件）

TO-220F2Pin（双元件）

型号

FMX-G26S

FMD-G26S

FMXA-1106S

FMD-4206S

FMC-28U

FMC-G28S

FMC-G28SL

AP01C

EP01C

RU 1P

EG01C

RG 1C

RG 4C

FMG-G2CS

FMC-26UA

FMC-28UA

RP 1H

trr1
（ns）

30

50

28

50

70

70

70

200

200

100

100

100

100

100

70

70

100

IF/IRP

（mA）

100/100

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

500/500

500/500

10/20

trr2
（ns）

25

30

ー

30

35

35

35

80

80

50

50

50

50

50

35

35

50

IF/IRP

（mA）

100/200

500/1000

ー　

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

10/20



198 二极管

4-4 肖特基势垒二极管

标准

●表面贴装

IF （AV）
（A）

1.0

2.0

3.0

3.0

5.0

6.0

1.0

1.5

2.0

3.0

5.0

1.0

2.0

20 

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

30

50

60

50

60

50

20

25

40

50

60

20

40

120

VRM

（V）

40

60

90

100

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.7

0.70

0.69

0.7

0.7

0.85

0.85

0.85

IF
（A）

1.0

2.0

3.0

3.0

5.0

3.0

1.0

1.5

2.0

3.0

5.0

1.0

2.0

10.0

IR
（mA）
VR=VRM

最大

0.1

0.2

0.3

3.5

5

3.5

0.1

1.0

0.2

0.3

3

0.1

0.2

1

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

35

70

100

100

175

100

30

70

55

70

125

30

55

100

Ta

（℃）

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

20

20

5

5

5

20

20

20

20

5

20

20

2.5

重量

（g）

0.072

0.072

0.072

0.29

0.29

0.29

0.072

0.072

0.072

0.072

0.29

0.072

0.072

1.04

封装

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

表面贴装（D 包装）

表面贴装（D 包装）

表面贴装（D 包装）中间抽头

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

表面贴装（D 包装）

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

表面贴装 (TO220S) 中间抽头

型号

SJPB-D4

SJPB-H4

SJPB-L4

SPB-G34S

SPB-G54S

SPB-64S

SJPB-D6

SJPW-F6

SJPB-H6

SJPB-L6

SPB-G56S

SJPB-D9

SJPB-H9

MPE-220A

●引脚插入型

IF （AV）
（A）

1.0

1.0

1.0

1.5

1.7

2.5

3.0

3.0

4.0

5.0

5.0

6.0

10

10

10

15

15

20

20

30

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

25

25

40

40

60

50

60

80

50

120

60

60

60

100

150

100

120

150

150

150

VRM

（V）

30

40

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

IF
（A）

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.5

3.0

3.0

2.0

5.0

5.0

3.0

5.0

5.0

10.0

7.5

7.5

10

10.0

15

IR
（mA）
VR=VRM

最大

1.0

1

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

10

7.5

7.5

10

10

15

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

35

35

35

70

70

100

100

100

250

150

175

100

175

175

350

250

250

350

350

500

Ta

（℃）

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150（Tj）

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

22

22

20

17

15

12

4

8

4

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

重量

（g）

0.13

0.13

0.3

0.3

0.45

0.6

2.1

1.2

2.1

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

封装

轴向

（管体直径/引脚直径）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

TO-220F2Pin

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（中间抽头）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F2Pin

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F2Pin

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

型号

AK 03

AK 04

EK 04

EK 14

RK 14

RK 34

FMB-G14

RK 44

FMB-24

RW54

FMB-G14L

FMB-24M

FMB-24L

FMW-24L

FMB-G24H

FMB-24H

FMW-24H

FMB-2204

FMW-2204

FMB-2304

＊：正在开发
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4-4 肖特基势垒二极管

IF （AV）
（A）

0.7

0.7

1.5

1.5

2.0

3.5

4.0

6.0

10

15

20

30

30

0.7

0.7

1.5

1.5

2.0

3.5

4.0

4.0

8.0

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

10

10

25

25

40

70

40

50

50

100

150

150

150

10

10

40

40

50

60

50

60

60

VRM

（V）

60

90

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

 —40 到 ＋150

VF

（V）
最大

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.7

0.7

0.7

0.7

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

IF
（A）

0.7

0.7

1.5

1.5

2.0

3.5

2.0

5.0

5.0

7.5

10.0

15

15

0.7

0.7

1.5

1.5

2.0

3.5

2.0

4.0

4.0

IR
（mA）
VR=VRM

最大

1

1

1

1

2

3

1

5

2.5

5

8

8

3

1

1

2

2

3

5

3

5

5

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

30

30

55

55

70

125

55

175

175

175

275

400

350

30

30

55

55

70

125

70

125

125

Ta

（℃）

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

22

20

17

15

12

8

4

4

4

4

4

4

2

22

20

17

15

12

8

4

4

4

重量

（g）

0.13

0.3

0.3

0.45

0.6

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

6.5

0.13

0.3

0.3

0.45

0.6

1.2

2.1

2.1

2.1

封装

轴向

（管体直径/引脚直径）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F2Pin

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-3PF（中间抽头）

轴向（φ2.4/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.6）

轴向（φ2.7/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.78）

轴向（φ4.0/φ0.98）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F2Pin

TO-220F（中间抽头）

型号

AK 06

EK 06

EK 16

RK 16

RK 36

RK 46

FMB-26

FMB-G16L

FMB-26L

FMW-2156

FMB-2206

FMB-2306

FMW-4306

AK 09

EK 09

EK 19

RK 19

RK 39

RK 49

FMB-29

FMB-G19L

FMB-29L

●表面贴装

IF （AV）
（A）

1.0

2.0

3.0

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

30

40

50

VRM

（V）

30

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋125

—40 到 ＋125

—40 到 ＋125

VF

（V）
最大

0.36

0.36

0.36

IF
（A）

1.0

2.0

3.0

IR
（mA）
VR=VRM

最大

1.5

3.0

4.5

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

70

140

210

Ta

（℃）

100

100

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

20

20

重量

（g）

0.072

0.072

0.072

封装

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

型号

SJPA-D3

SJPA-H3＊

SJPA-L3

低 VF“A 系列”

●引脚插入型

IF （AV）
（A）

2.0

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

40

VRM

（V）

30

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋125

VF

（V）
最大

0.36

IF
（A）

2.0

IR
（mA）
VR=VRM

最大

3.0

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

140

Ta

（℃）

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

15

重量

（g）

0.45

封装

轴向

（管体直径/引脚直径）

轴向（φ4.0/φ0.78）

型号

RA 13

＊：正在开发



200 二极管

4-4 肖特基势垒二极管

低 IR“E 系列”

●表面贴装

IF （AV）
（A）

1.0

2.0

3.0

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

30

40

50

VRM

（V）

30

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

0.45

0.45

0.45

IF
（A）

1.0

2.0

3.0

IR
（mA）
VR=VRM

最大

0.1

0.2

0.3

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

35

70

100

Ta

（℃）

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

20

20

重量

（g）

0.072

0.072

0.072

封装

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

型号

SJPJ-D3＊

SJPJ-H3＊

SJPJ-L3

低 VF/低 IR 平衡“J 系列”

●引脚插入型

IF （AV）
（A）

3.0

10

20

30 

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

50

100

150

150

VRM

（V）

30

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

0.45

0.45

0.47

0.48

IF
（A）

3.0

5.0

10.0

15.0

IR
（mA）
VR=VRM

最大

3

5

10

15

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

100

175

350

500

Ta

（℃）

150

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

8

4

4

4

重量

（g）

1.2

2.1

2.1

2.1

封装

轴向

（管体直径/引脚直径）

轴向（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

型号

RJ 43

FMJ-23L

FMJ-2203＊

FMJ-2303

●表面贴装

IF （AV）
（A）

2.0

2.0

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

40

40

VRM

（V）

30

40

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

0.55

0.6

IF
（A）

2.0

2.0

IR
（mA）
VR=VRM

最大

0.2

0.2

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

70

70

Ta

（℃）

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

20

重量

（g）

0.072

0.072

封装

轴向

（管体直径/引脚直径）

表面贴装（SJP）

表面贴装（SJP）

型号

SJPE-H3＊

SJPE-H4

●引脚插入型

IF （AV）
（A）

15

10

10

15

20

30

30

30

10

20

30

IFSM

（A）
50Hz

单一正弦半波

100

60

100

100

120

150

150

150

100

120

150

VRM

（V）

40

60

100

150

 
 Tj Tstg

 （℃） （℃）

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

—40 到 ＋150

VF

（V）
最大

0.6

0.72

0.85

0.85

0.85

0.85

0.90

0.85

0.9

0.9

0.9

IF
（A）

7.5

5.0

5.0

7.5

10

15

15

15

5

10

15

IR
（mA）
VR=VRM

最大

0.75

1

0.1

0.15

0.2

0.3

0.25

0.3

0.5

1.0

1.5

IR（H）

（mA）
VR=VRM

最大

75

35

50

75

100

150

125

150

25

50

75

Ta

（℃）

150

150

150（Tj）

150（Tj）

150（Tj）

150（Tj）

150（Tj）

150

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

4

4

4

4

4

4

1.5

2.0

4

4

4

重量

（g）

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

1.55

6.5

2.1

2.1

2.1

封装

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-262

TO-3PF（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

TO-220F（中间抽头）

型号

FME-24H

FME-2106

FMEN-210A

FMEN-215A＊

FMEN-220A

FMEN-230A

MPEN-230AF

FMEN-430A

FME-210B

FME-220B

FME-230B

＊開発中

＊：正在开发

＊：正在开发

＊：正在开发
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IFSM
(A)

50Hz
单一正弦半波

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

VRM

(kV)

2

3

3

6

8

8

 
Tstg

(°C)

-40 到 +120

-40 到 +120

-40 到 +120

-40 到 +120

-40 到 +120

-40 到 +120

型号

SHV-02

SHV-03S

SHV-03

SHV-06EN

SHV-08EN

SHV-08DN

4-5 高压整流二极管

类别

通用

高频  

多层 FBT 用

超高频  

多层 FBT 用

IF(AV)

(mA)

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Tc

(°C)

100

100

100

100

100

100

VF

(V)
最大

16

16

16

24

30

30

IF
(mA)

10

10

10

10

10

10

IR
(µA)

VR=VRM
最大

1

1

1

1

1

1

重量

(g)

0.13

0.13

0.16

0.17

0.17

0.17

封装

类型编号

1

2

3

3

 IR(H)  trr1
 (µA) Ta (µs)  IF/IRP

 VR=VRM (°C)   (mA)
 最大   Ta=100°C
 3 100 0.18 — 10/10

 3 100 0.18 — 10/10

 3 100 0.18 — 10/10

 3 100 0.15 0.20 10/10

 3 100 0.15 0.20 10/10

 
 3 100 0.15 0.20 10/10

5 最小 27最小 27

0.
5

2.
5

3 最小 27最小 27

20.
5

6.5

2.
5

最小 27

0.
5

最小 27

封装类型（尺寸）

• SHV 系列封装在非常紧凑的外壳中，并使用环氧树脂或类似材料进行包胶。必须遵守关于防止由于沿面或环境效应（如潮湿）而引起放电的操作规

程。

• SHV 系列的带装规格与一般二极管的有所不同（请参考第 187 页）。

• 图 1 高压整流二极管 • 图 2 高压整流二极管 • 图 3 高压整流二极管
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4-6 功率齐纳二极管

*：正在开发

图 1

 IZSM 条件

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

5

5

5

6

6

28±3

16.8 到 19.1

18.8 到 21.2

20.8 到 23.3

22.8 到 25.6

25.1 到 28.9

28.0 到 32.0

31.0 到 35.0

34.0 到 38.0

16.8 到 19.1

25.1 到 28.9

31.0 到 35.0

37.8 到 42.2

28±3

24 到 30

36 到 40

24 到 30

36 到 40

50 (5ms)

95 (500 µs)

500 (500 µs)

1500 (5ms)

–

–

–

–

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

表面贴装 (SJP)

轴向 ( 10.0/ 1.3)

表面贴装 (SZ-10)

表面贴装 (SZ-10)

表面贴装 (SZ-10)

表面贴装 (SZ-10)

SJPZ-K28

SJPZ-E18*

SJPZ-E20*

SJPZ-E22*

SJPZ-E24*

SJPZ-E27*

SJPZ-E30*

SJPZ-E33

SJPZ-E36*

SJPZ-N18*

SJPZ-N27*

SJPZ-N33*

SJPZ-N40*

PZ628

SZ-10N27

SZ-10N40

SZ-10NN27

SZ-10NN40

20

13

15

17

18

20

22

25

27

13

20

25

30

20

22

22

22

22

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

65

70

40

90

55

5mA方波

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

图1

图1

图1

图1

图1

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-55 到 +150

-40 到 +150

-55 到 +175

-55 到 +175

-55 到 +175

-55 到 +175

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

2.6

2.55

2.55

2.55

2.55

P
(W)

PR
(W)

VDC
(V)

IZSM

(A)
Tj Tstg

(°C)

VZ
1mA
(V)

µ
IR

( A) (g)封装 型号

最大条件

重量

φ φ

IRSM

IRSM

2

0 10ms 时间
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Rth(j-l)
(°C/W)

20

20

20

20

重量

(g)

0.3

0.3

0.3

0.3

型号

VR-60SS

VR-61SS

SV-3SS

SV-4SS

4-7 硅可变电阻

●对称
 
 Tj Tstg

 (°C) (°C)

-40 到 +100

-40 到 +100

-40 到 +100

-40 到 +100

封装

轴向 (φ2.7/φ0.6)

轴向 (φ2.7/φ0.6)

轴向 (φ2.7/φ0.6)

轴向 (φ2.7/φ0.6)

VF

(V)

最大 1.5

2.3±0.25

2.75±0.25

3.1±0.25

最大 2.0

1.8±0.2

2.15±0.2

2.4±0.25

IF
(mA)

1000

1

10

70

100

1

10

30

IF
(µA)
最大

20

50

50

VF

(V)

0.2

0.6

0.9

ITSM
(A)

50Hz
单一正弦半波

15

7.5

Rth(j-l)
(°C/W)

20

20

20

20

20

重量

(g)

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

型号

SV 02YS

SV 03YS

SV 04YS

SV 05YS

SV 06YS

●非对称
 
 Tj Tstg

 (°C) (°C)

-40 到 +130

-40 到 +130

-40 到 +130

-40 到 +130

-40 到 +130

封装

轴向 (φ2.7/φ0.6)

轴向 (φ2.7/φ0.6)

轴向 (φ2.7/φ0.6)

轴向 (φ2.7/φ0.6)

轴向 (φ2.7/φ0.6)

VF

(V)

1.2±0.2

1.5±0.25

1.8±0.2

2.3±0.25

2.35±0.2

3.0±0.3

3.0±0.3

3.8±0.4

3.5±0.4

4.5±0.45

IF
(mA)

1

70

1

70

1

70

1

70

1

70

ITSM
(A)

50Hz
单一正弦半波

30

16

12

10

8

IR
(µA)

10

10

10

10

10

V R

(V)

100

100

100

100

100

IF
(µA)
最大

200

150

100

80

70

 

 型号 VR-60SS VR-61SS SV-2SS SV-3SS SV-4SS

 显示颜色

 内部连接

 

 型号 SV 02YS SV 03YS SV 04YS SV 05YS SV 06YS

 

内部连接

橙色 橙色

红色

橙色

红色

白色 白色
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封装类型（尺寸）

• 图 1 表面贴装（小型） • 图 2 表面贴装 (SJP)  • 图 3 表面贴装（D 包装）

• 图 4 表面贴装（D 包装）中间抽头 • 图 5 表面贴装 (TO263)  • 图 6 表面贴装 (TO220S)

       MPL-102S,  MP2-202S  

• 图 7 表面贴装 (TO220S) • 图 8 表面贴装 (TO220S) 中间抽头  • 图 9 表面贴装 (SZ-10)

• 图 10 轴向 (φ2.4/φ0.6) • 图 11 轴向 (φ2.7/φ0.6) • 图 12 轴向 (φ2.7/φ0.6) • 图 13 轴向 (φ2.7/φ0.78)

      硅可变电阻（对称）    

2.6±0.2

3.6±0.2

0.
6

±
0.

2

1.
6

±
0.

2
1.

1±
0.

2

0 
到

 0
.1

最
大
 t

0.
15

+0.4
–0.15.0

+
0.

1
–0

.0
5

0.
05

1.3±0.4 1.5±0.2

2.
15

±0
.2

2.
6±

0.
2

4.5±0.2

1.3±0.4

6.5±0.4 2.3±0.4 5.4

4.9

4.15.4

a.

b.

c.

±0.4

1.
7

±
0.

5
5.

5
±

0.
4

2.
5

±
0.

4

0.8±0.1 0.8

最大 1.5

±0.1

0.55±0.1

0.55±0.1

1.15

1 2 3

±0.1

最
大
 
1.

2

2.29±0.5 2.29±0.5

0 到 0.25

0.
5

±
0.

2

2.9

0.
16

1.
37

5.
0

0.
7

a: 型号
b: 极性
c: 批号

1 32（与散热器共用）

NC 阳极阴极

6.5±0.4 2.3±0.4 5.4

4.9

4.15.4

a.

b.

c.

±0.4

1.
7

±
0.

5
5.

5
±

0.
4

2.
5

±
0.

4

0.8±0.1 0.8 ±0.1

0.55±0.1

0.55±0.1

1.15

1 2 3

±0.1

2.29±0.5 2.29±0.5 0.
5

±
0.

2

2.9

0.
16

1.
37

5.
0

0.
7

1 3

阴极最大 1.5

最
大
 
1.

2

0 到 0.25
a: 型号
b: 极性
c: 批号

2（与散热器共用）

阳极阴极（共用）

9.9±0.2

(  1.5 Dp0.2)

1.2±0.2

4.5±0.2

1.3±0.1

15.3±0.3

0.8±0.1

典型 2.54

(0.4) (15 )

1.4±0.2

典型 2.54

1.27±0.1

4.9±0.2

9.2±0.2

(4.6)

2.0±0.1

0.5±0.1

2.4±0.2

0.1±0.15

2.54±0.3(0.75)

(R0.3)

10.0±0.2

φ

(3 )

(3 )

(0
.4

5)

(1
.4

)

A

(1
.2

)
9.

1±
0.

3

0.4±0.1

10.2±0.3

1.3±0.2
4.44±0.2

1 2 3

2.54±0.1

（在根部测量）

2.54±0.1

（在根部测量）

(5)

10
.5

+
0.

3
–0

.5

0.86+0.2
–0.1

1.34+0.2
–0.1

10.2±0.3

2.54±0.5

0.4±0.1

2.59±0.2

1.3±0.2
4.44±0.2

2.54±0.5

1.2±0.2

1.27±0.2

10
.0

(1
.5

)

(1
.5

)

(1
.4

)
8.

6±
0.

3 +
0.

3
–0

.5

0.1
+0.2
–0.1

0.86
+0.2
–0.1

3.
0

+
0.

3
–
0.

5

a: 型号
b: 极性
c: 批号

a

b

c

1 32

1

 

32

*2  与框体共用。

10.2±0.3

2.54±0.5

0.4±0.1

2.59±0.2

1.3±0.2
4.44±0.2

2.54±0.5

1.2±0.2

1.27±0.2

10
.0

(1
.5

)

(1
.5

)

(1
.4

)
8.

6±
0.

3 +
0.

3
–0

.5

0.1
+0.2
–0.1

0.86
+0.2
–0.1

3.
0

+
0.

3
–
0.

5

a: 型号
b: 极性
c: 批号

a

b

c

1 32

1 32

8.5±0.5
10.0±0.3

5.0±0.3

(4.6)

(2.5)(0
.4

)

5±0.3

2±0.3

2.7±0.3

3±0.57.2±0.5

10±0.3

10
± 0

.3

13
.5

± 0
.3

15
.5

± 0
.5 (9

.7
5)

2.
0± 0

.5

5.0±0.3

1.
1± 0

.5

3.
9± 0

.5
9.

6± 0
.5

 

50
.0

±1
.0

2.
9

±0
.1

2.4 ±0.1φ

0.57 ±0.02φ

阴极区域

62
.3

±0
.7

5.
0

±0
.2

2.7 ±0.2φ

0.6 ±0.05φ

阴极区域

62
.3

±1
.0

5.
0

±0
.2

2.7±0.2

0.6

φ

φ

62
.3

±0
.7

5.
0

±0
.2

2.7 ±0.2φ

0.78 ±0.05φ

阴极区域
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封装类型（尺寸）

• 图 14 轴向 (φ4.0/φ0.78) • 图 15 轴向 (φ4.0/φ0.98) • 图 16 轴向 (φ5.2/φ1.2)

• 图 17 轴向 (φ6.5/φ1.4) • 图 18 轴向 (φ10.0/φ1.3) • 图 19 TO-220F（双元件）

• 图 20 TO-220F（中间抽头） • 图 21 TO-220F2Pin • 图 22 TO-220F2Pin（双元件） 

•  图 23 TO-3PF  • 图 24 TO-3PF2Pin • 图 25 RBV-60 

62
.5

±0
.7

7.
2

±0
.2

4.0 ±0.2φ

0.78 ±0.05φ

阴极区域

62
.5

±0
.7

7.
2

±0
.2

4.0 ±0.2φ

0.98 ±0.05φ

阴极区域

62
.5

±0
.7

9.
1

±0
.2

5.2 ±0.2φ

1.2 ±0.05φ

阴极区域

50
±0

.1

8.
0

±0
.2

6.5 ±0.2φ

1.4 ±0.1φ

阴极区域

56
.0

±
0.

7

1.3±0.05

10.0±0.2

C2

10
.0

±
0.

2

阴极区域

a: 型号
b: 极性
c: 批号

0.85+0.2
−0.1

0.45+0.2
−0.1

1.35

a
b
c

±0.15

1.35±0.15

2.4±0.2

10.0±0.2 4.2 0.2

2.8

2.54

S 型 R 型 U 型

2.54

8.
4

±0
.2

16
.9

最
小
 1

3.
0

±0
.3

4.
0±0

.2
3.

9
0.

8
±0

.2
±0

.2

3.3φ ±0.2

±0.2 0.5C

a: 型号
b: 极性
c: 批号

0.85+0.2
−0.1

0.45+0.2
−0.1

1.35

a
b
c

±0.15

1.35±0.15

2.4±0.2

10.0±0.2 4.2±0.2

2.8

2.54

S 型 R 型

2.54

8.
4

±0
.2

16
.9

最
小
 
13

.0
±0

.3

4.
0±0

.2
3.

9
0.

8
±0

.2
±0

.2

3.3φ ±0.2

±0.2 0.5C

16
.9

(1
3.

5)
8.

4
0.

8
3.

9
4.

0

10.0

2.2
2.6

4.2
2.8

1.35
0.85

5.08 0.45

3.3φ

1 2

16
.9

(1
3.

5)
8.

4
0.

8
3.

9
4.

0

10.0

2.2
2.6

4.2
2.8

1.35
0.85

5.08 0.45

3.3

1 2

15.6

a
b

±0.2 5.5±0.2

3.45±0.2

1.75±0.15

2.15±0.15

5.45±0.1 3.35

0.8

±0.25.45

1.5 4.4 1.5

±0.1

3.3f ±0.2

1.05+0.2
-0.1

0.65+0.2
-0.1

23
.0

5.
5

±
0.

3 9.
5

±
0.

2

0.
8

1.
6

3.
3

3.
0

±
0.

2

a: 型号
b: 批号

a: 型号
b: 极性
c: 批号

15.6

a
b
c

±0.3 5.5±0.2

±0.2

3.35±0.2

0.8

3.3

5.
5

3.
0

φ ±0.2

1.75±0.15

1.05+0.2
−0.1

0.65+0.2
−0.15.45±0.15.45±0.1

0.
8

1.
6

1.
6

3.
3

±0
.2

23
.0

±0
.2 9.

5
±0

.2

3.45

7.5±0.1 7.5±0.17.5±0.1

12.5±0.2

4.6±0.2

3.6±0.2

C3

1
+0.2
–0.1 +0.2

–0.10.7

11
±0

.2

9.
5±

0.
2

15
±0

.2

(4
) 3.
8

±0
.2

3.
2

±0
.2

2.7±0.1

7.5±0.17.5±0.1 2.5±0.1

30±0.2 4.6±0.2

C3
15±0.2 3.6±0.2

1
2

0.7

(4
.5

)

(1
7.

5)

20
±0

.2

3.
8±

0.
2 3.

2±
0.

2

511
±0

.2

10±0.1

2.7±0.1

+0.2
–0.1

+0.2
–0.1

+0.2
–0.1

25±0.2
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请按照标准包装的整数倍订货。

 系列名称 标准最小包装单位（散装） 标准最小包装单位（带装）

SEC1001  — 3000（卷）

SEC1003  — 3000（卷）

SEC1005  — 4000（卷）

SEC1007  — 4000（卷）

SEC4001  — 3000（卷）

SEC4003  — 3000（卷）

SEL1010  500（袋） 2500（卷）

SEL1010M  500（袋） 2500（卷）

SEL1010XM  500（袋） 2500（卷）

SEL1013  500（袋） 2500（卷）

SEL1050M  500（袋） 2500（卷）

SEL1053M  500（袋） 2500（卷）

SEL1062  500（袋） 2500（卷）

SEL2010  1000（袋） 4000（卷）

SEL2013  1000（袋） 4000（卷）

SEL2014  1000（袋） 4000（卷）

SEL2015  1000（袋） 4000（卷）

SEL4010  500（袋） 3000（卷）

SEL4014  500（袋） 3000（卷）

SEL4027  500（袋） 6000（卷）

SEL4028  500（袋） 6000（卷）

SEL4029  500（袋） 6000（卷）

SEL5020  500（袋） 4000（卷）

SEL5021  500（袋） 4000（卷）

SEL5023  500（袋） 4000（卷）

SEL5055  500（袋） 4000（卷）

SEL6010  1000（袋） 4000（卷）

SEL6013  1000（袋） 4000（卷）

SEL6014  1000（袋） 4000（卷）

SEL6015  1000（袋） 4000（卷）

SEL6027  1000（袋） 6000（卷）

SID1010M  500（袋） 2500（卷）

SID1010XM  500（袋） 2500（卷）

SID1050M  500（袋） 2500（卷）

SID2010  500（袋） 3000（卷）

SID300／SID1003 500（袋） 2000（卷）

SML10051  500（袋） 2500（卷）

SML1016／SML10016 500（袋） 2500（卷）

SML70023  1000（袋） 4000（卷）

SML70055  500（袋） 3000（卷）

5 发光二极管

订购信息（标准最小包装单位）订购信息（标准最小包装单位）
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5 发光二极管

Sanken Electric 的发光二极管 (LED) 都使用树脂模具铸型。

使用 Sanken 的发光二极管时，请遵循以下注意事项：

■ 塑封树脂的耐热性

由于发光二极管必须以很高的频率发射内部产生的光，因此塑封时使用高透明

树脂。为了确保高透明度，塑封材料必须不含用于改善其它半导体元 （如三

极管）的耐热性与防潮性的添加剂（硅石、玻璃纤维等）。

由于用于发光二极管的树脂一般热阻较低，因此必须充分考虑以下注意事项。

切勿对高温状态下的端子（引脚）施加外力、压力或使之过度振动。发光二极

管中使用的环氧树脂的玻璃转化点约为 120 到 130°C。超出此温度范围时，

线性热膨胀系数会增大到室温时的两倍以上，树脂也会软化。

在这种情况下，外力或压力可能导致端子移位，并且可能会导致内部电路断

开。“图 1”显示“SEL1010 系列”的断开温度与端子负载的参考数据。

●请勿加热到超过储存温度的绝对最大额定值（普通发光二极管是 100°C，表

面贴装发光二极管是 90°C）。（如需有关焊接的详细信息，请参考焊接条

件）。

■ 机械强度

如果在透镜树脂与端子之间施加过大的机械力，可能会损坏透镜树脂或内部连

接。

“图 2”按照施加到端子的力的方向显示“SEL1000 系列”的断裂强度。焊

接之后对端子进行排列或成型时，请勿使用超过“图 2”所示限制的力弯曲或

扭绞端子。

应用说明应用说明

■ 表面贴装发光二极管的防潮包装

1. 吸收潮气对表面贴装发光二极管树脂的影响

• 如果树脂异常潮湿，浸焊可能会导致面间剥落。这种现象通常称为“爆裂现

象”，温度剧烈变化导致树脂内的潮气蒸发或膨胀时，会发生这种现象。

• 由于这种剥落，发光效率可能会下降，亮度也可能会降低。

2. 防潮包装

• 表面贴装发光二极管采用防潮包装（Sanken 制造）进行保护，以便最大限

度地降低使用之前树脂吸收的潮气。

• 包装时采用具有高防潮性的铝箔。

• 每个包装内都有硅胶干燥袋，以便进一步提高防潮效率。

3. 打开后的储存天数

• 打开包装之后，应在七天内实施浸焊。

 （对于无铅器件，打开包装后应在 48 小时内实施回流焊）。

4. 剩余表面贴装发光二极管的处理  

• 如果有一些表面贴装发光二极管没有用掉，请将它们放回防潮包装中，并将

包装袋完全密封，储存在干燥的地方。

■ 耐化学性

对于焊接后的清洗，建议使用以下化学品：

 • 异丙醇

 • 乙醇

此外，浸蘸时间应控制在五分钟以内，并在室温下操作。

 • 氟利昂替代品洗涤液

这些化学品可能会使树脂褪色，具体视化学品的成分而定。使用前请确保不会

产生问题。

■ 安装方法

发光二极管安装之后，端子与透镜树脂之间不应存在残余应力。

■ 静电放电 (ESD) 注意事项

使用 GaN/InGaN 作为芯片材料的器件是静电敏感器件，因此操作它们时请小

心谨慎。尤其是给器件施加的电压超过绝对最大额定值时，器件可能会损坏。

因此，请采取有效措施避免 ESD 与浪涌电压。

■ 安装

1. 安装孔

• 请使用安装孔间距与发光二极管引脚间距相同的印刷电路板。

 建议的 PCB 孔径如下：

 引脚直径 PCB 孔径

 0.4×0.45mm φ0.9 到 1.0

    0.5mm φ1.0 到 1.1

    0.6mm φ1.0 到 1.2

2. 直接安装型

(a) 印刷电路板

 建议使用单面板。使用双面板时，请勿使用引脚插入型。如果直接安装型

发光二极管与表面贴装器件在电路板的同一面上，请在表面贴装器件的粘

合剂固化之后，再插装发光二极管。

(b) 插装条件

 插装压力应尽量小，足以正确插入即可。对于切口与咬口，建议使用 T 型 
Panasert。使用 N 型时，请张开阳极引脚的咬口角度，但要足以固定住发

光二极管。直接安装型可以采用“标准手工”插装或“自动”插装。

100 500
端子荷载 (g)

160

140

120

100

断
开
温
度

 (
°C

)

10

8

6

4

2

0
A B C

断
裂
强
度

 (
kg

)

拉伸方向

图 2     断裂强度图 1 断开温度  -  端子负载

■ 成型

1. 务必在焊接之前完成端子成型。

2. 进行端子成型时，请在靠近透镜树脂而远离成型位置的地方夹住它们，

以避免在透镜树脂与端子之间施加压力。

3. 仅在引脚切口（端子的凸出部分）下方对端子成型。

4. 使成型间距与板孔间距相同。

■ 过电流

由于过电流可能会烧毁发光二极管，因此请串联一个保护电阻器，以防止

在发生单脉冲过电流的情况下，电流超过 100 mA（红外线发光二极管除

外）。

引脚
切口
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■ 焊接条件

●引脚插入型

			• 直接安装型的塑封树脂的耐热性与标准型基本相同。注意不要在发光二极管很热时施加载荷。

			• 如果在安装发光二极管之后使用加热法固化相同电路板上表面贴装元件的粘合剂，请将固化炉的温度保持在 120°C 以下，并且固化时间保持在 60 秒以内。（如需有关焊接表

面贴装发光二极管的详细信息，请参考焊接条件）。

			• 使用自动插装机安装直接安装型发光二极管时，请注意即便满足上述条件，也可能会发生断路，具体取决于插装条件。

●表面贴装发光二极管（有关 SEC1005 与 1007 的详细信息请与本公司的销售处联系）。

器
件
表
面
温
度

 (°C
)

时间

120 秒
5 秒

最大 150

最大 240

浸焊：无

回流焊

焊铁     焊点温度：300°C 以下，3 秒以内

双色 SEC2002/2004 系列单色 SEC1001/1003 系列

最
小

 1
.5

2.
2

2.
2

1.7

2.
2

2.
2

最
小

 0
.9

1.4 1.4

最小 0.5

 标准 手工接触插装 自动接触插装

 温度 焊点：350°C 以下 焊点：350°C 以下  –

 时间 3 秒以内 3 秒以内  –

     –

 预热 90°C 以下，120 秒以内 90°C 以下，120 秒以内 90°C 以下，120 秒以内

 温度 焊槽：250°C 以下 焊槽：250°C 以下 焊槽：250°C 以下

 时间 5 秒以内 3 秒以内 3 秒以内

 

5m
m 1.

6 1.
6

5m
m

焊铁

位置

位置

流动浸焊

■ 表面贴装发光二极管的参考安装模式

●表面贴装型（无铅器件）

焊铁 焊点温度：350±10°C，3 秒以内

 每个位置只能焊接一次。

器
件
表
面
温
度

 (°
C

)

时间

最长 40 秒

峰值点
260°C

预热
60 ～ 120 秒

180°C
220°C

回流焊

浸焊：无

预热： 150 到 180°C，60 到 120 秒
回流焊： 220°C 或更高温度的持续时间应为 40 秒以内。

 回流焊的峰值温度应为 260°C 以下。

 （单位：mm）

SEC1005/1007SEC4001/4003
侧面发光型

1.
5

1.
0

0.
5

2.
0

0.25

1.
5

1.0 0.8

0.
8

0.
8

0.
8

最
小

 1
.5

2.
2

2.
2

1.7

2.
2

2.
2

最
小

 0
.9

1.4 1.4

最小 0.5
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SEL

单色发光二极管

1 1 10 R TP1

透镜颜色
（请参考下一页）

产品类型 SEL：标准单色发光二极管
 SELU/SELS：超高亮度单色发光二极管

结构
1：5φ 型
2：3φ 型
4：4φ 型
5：5 mm 间距引脚型 - 直接安装
6：3φ 型 - 直接安装

发光颜色
（请参考下一页）

  带装编号
（请参考带装清单）

SML

双色发光二极管

1 6 7 16 W N TP4

产品类型 SML：标准双色发光二极管
 SMLU/SMLS：超高亮度双色发光二极管

结构
1：5φ 型
7：直接安装

透镜颜色  
（请参考下一页）

发光颜色
（请参考下一页）
出现单个数字时
2：高亮度红色/绿色
5：红色/纯绿色
8：琥珀色/绿色

  共用
（无） ：共阴极
  N ：共阳极

  带装编号

（请参考带装清单）

SEC

表面贴装发光二极管

1 1 0 1 C

透镜颜色  
（请参考下一页）

产品类型 SEC：标准表面贴装发光二极管
 SECU/SECS：超高亮度表面贴装发光二极管

  发光颜色
（请参考下一页）
（对于单色发光二极管， 
  右侧的数字为 0）

结构
1：单色
2：双色
4：侧面发光

形状
1、2：平透镜型
3、4：内透镜型
5、7：微型

产品类型

示例：

示例：

示例：

形状

形状

型号指南型号指南

5 发光二极管
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●发光颜色

●透镜颜色

 R 散射红 

 W 散射白 

 S 透明红 

 C 水色透明 

 D 散射橙

 A 透明橙

 Y 散射黄

 K 透明黄

 G 散射绿

 E 透明绿

 B 透明蓝

 BR 透明深蓝

 BP 透明紫

 BQ 透明深蓝偏淡

红外线发光二极管 (1)

红外线发光二极管 (2)

SID 1 0 10 C M TP7

  带装编号
（请参考带装清单）

产品类型 SID：红外线

结构
1：5φ 型
2：3φ 型

波长
0 ：标准 (λP=940 nm)
K ：高输出 (λP=940 nm)
G ：高输出 (λP=850 nm)

透镜颜色  
（请参考下文）

  引脚形状
（无） ：标准
  M ：直脚

SID 303 C TP18

  带装编号
（请参考带装清单）

产品类型 SID：红外线

透镜颜色
（请参考下文）

示例：

示例：

形状

形状

透镜颜色

5 发光二极管

光谱半带宽 (nm)

30

100

35

33

35

30

20/20

20

65

20

20/15

17/15

16/15

15/15

15

15

35

35/30

35

25

发光颜色

高亮度红色

深红

红色

琥珀

橙色

黄色

深绿/绿色

纯绿

蓝色

深红

红色

琥珀

 浅琥珀

橙色

黄色

绿色

纯绿

 蓝绿

水蓝

蓝色

芯片材料

GaAlAs

GaP

GaAsP

GaAsP

GaAsP

GaP

GaP

GaP

GaN

AlGaInP

AlGaInP

AlGaInP

AlGaInP

AlGaInP

AlGaInP

AlGaInP

InGaN

InGaN

InGaN

InGaN

主波长 (nm)

642

625

620

605

590

571

564/567

559

466

639

624/625

605/607

595/596

590/589

571

563

530

503/505

495

470

峰值波长 (nm)

660

700

630

610

587

570

558/560

555

430

650

632/635

611/615

598/600

590/591

572

560

525

500/502

492

468

颜色代码

6

1

2

8

9

7

4

5

E

6

2

8

B

9

7

4

D

J

L

E

标准类型

超高亮度类型
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选用指南选用指南

单色发光二极管/表面贴装单色发光二极管

Y…可供货 ○…可供货

N…不供货 △…正准备批量生产

 ＊…不可以真接安装

6 1 2 8 9 7 4 5 E 6 2 8 B 9 7 4 D W*J L E

642 625 620 605 590 571 559 466 639 571 563 530 495 470

5

4

3

5

3

3

4

3.1

3.1

4

3

0.55t

0.7t

564

567

624

625

605

607

595

596

590

589

503

505

发光颜色与主波长

标准亮度类型 超高亮度类型

颜色代码⇒

主波长 [nm]⇒
高

亮
度

红
色

形
状

透
镜

直
径

特
性

直
接

安
装

系
列

深
红

红
色

琥
珀

橙
色

黄
色

深
绿

/
绿

色

纯
绿

蓝
色

超
高

亮
度

深
红

超
高

亮
度

红
色

超
高

亮
度

琥
珀

超
高

亮
度

浅
琥

珀

超
高

亮
度

橙
色

超
高

亮
度

黄
色

超
高

亮
度

绿
色

超
高

亮
度

纯
绿

超
高

亮
度

蓝
绿

超
高

亮
度

水
蓝

超
高

亮
度

蓝
色

超
高

亮
度

白
色

页
码

5.6 × 4.6

5.6 × 4.6

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

标准

宽可视角度

宽可视角度

宽可视角度

宽可视角度

宽可视角度

圆型

倒锥型

弓型

弓型

方型

5mm
间距
引脚

表面
贴装

窄可视角度

窄可视角度

窄可视角度

照明用

蛋型

侧面发光平透镜

侧面发光内透镜

标准

标准

标准

标准

平透镜

内透镜

1608型

1608型

SEL1010 219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

235

236

237

239

240

238

241

242

243

244

253

254

249

250

251

252

SEL1010M

SEL1010XM

SEL1050M

SEL1053M

SEL4010

SEL4014

SEL6010

SEL6014

SEL1062

SEL6015

SEL2010

SEL2014

SEL2015

SEL1013

SEL6013

SEL2013

SEL4027

SEL4028

SEL4029

SEL6027

SEL5020

SEL5021

SEL5023

SEL5055

N

N

N

Y

N

N

Y

Y

Y

N

Y

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

SEC1001

SEC1003

SEC1005

SEC1007

SEC4001

SEC4003

5 发光二极管
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带装规格带装规格

H1

5.02.54

H
0

灯的类型
1. 直脚型

5.0

H
0

2. 成型（5 mm 间距）类型

成型标准形状直型标准形状

（5 mm 间距引线）

双色直型标准形状直型标准形状

5.0

H
0

带包装形状（单位：mm）

5 发光二极管

可提供的带装类型

  
 TP1 TP2 TP3 TP6 TP7 TP8 TP19 TP4 TP5 TP15 TP16 TP17 TP18  
 4.5 7.5 6.0 3.5 5.0 9.0 7.4 17.0 20.5 20.5 19.0 23.5 25.0 
SEL1010  ○ ○  ○ ○        2500 219
SEL1010M ○ ○ ○ ○ ○ ○        2500 220
SEL1010XM ○ ○ ○ ○ ○ ○        2500 221
SEL1050M ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○     2500 222
SEL1053M         ○     2500 224
SEL1062 ○ ○ ○ ○ ○ ○        2500 223
SEL4010  ○ ○  ○ ○        3000 225
SEL4014 ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○     3000 226
SEL6010  　　 使用 SEL2010      ○     4000 227
SEL6014  　　 使用 SEL2014      ○     4000 228
SEL6015  　　 使用 SEL2015      ○     4000 229
SEL2010 ○ ○ ○ ○ ○ ○        4000 230
SEL2014 ○ ○ ○ ○ ○ ○        4000 231
SEL2015 ○ ○ ○ ○ ○ ○        4000 232
SEL1013  ○ ○  ○ ○        2500 233
SEL6013  　　 使用 SEL2013      ○     4000 235
SEL2013 ○ ○ ○ ○ ○ ○        4000 236
SEL4027  ○    ○        6000 237
SEL4028  ○    ○        6000 239
SEL4029  ○    ○        6000 240
SEL6027  　　 使用 SEL4027      ○     6000 238
SEL5020          ○    4000 241
SEL5021          ○    4000 242
SEL5023          ○    4000 243
SEL5055          ○    4000 244
SML1016/10016        ○      2500 245
SML10051        ○      2500 246
SML70023          ○    4000 247
SML70055          ○    3000 248
SID1010M ○ ○ ○ ○ ○ ○        2500 260
SID1010XM ○ ○ ○ ○ ○ ○        2500 260
SID1050M ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○     2500 261
SID300/1003         ○  ○ ○ ○ 2000 262
SID2010              3000 263

系列名称

带装编号=>
H1 或 H0 的尺寸=>

成型（5mm间距）类型 直脚型
页码数量/

包装
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0.2±0.05 ø1.5+0.1
–0   

1.9 4.0

2.0±0.05

4.0

3.
5±0

.0
5

1.
75

8.
0

0.2±0.05

阴极

ø1.5+0.1
–0   

1.9 4.0

2.0±0.05

4.0

3.
5±

0.
05

1.
75

8.
0

表面贴装型

单色 SEC1001/1003 系列

双色 SEC2002/2004 系列

数量/包装：3000

SEC1005 系列

SEC1007 系列

2.0±0.05

0.2±0.05

3.
5±

0.
05

4.0

1.0

4.0

阴极

ø1.5+0.1
 –0   

1.
75

0.85

1.
8 8.

0

2.0±0.05

0.2±0.05

3.
5±

0.
05

4.0

0.9

4.0

阴极

ø1.5+0.1
 –0   

1.
75

0.7

1.
7 8.

0

数量/包装：4000

ø180
+0

2.0±0.2

标签

标签
分类

ø
60

+
1

ø22

–3

–0

ø10
30 

型号、制造日
期代码、数量

11.4
±1.0

9.0
±0.3

一般公差: ±0.2

ø13±0.2

H
0

巻装规格SEC4001/SEC4003 系列

2.0±0.05

0.25±0.05

3.
5±

0.
05

4.0 4.0

阴极

ø1.5+0.1

1.
75

1.9

8.
0

 –0   

数量/包装：3000

5 发光二极管
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5-1 可见光发光二极管

绝对最大额定值

●可见光单色灯

参数 单位

70

−30 to +80

3 5

75

−0.45

−30 to +100

30
120

100

−30 to +85

条件
GaP GaAsP GaAlAs AlGaInP InGaN GaN

额定值

mW
mA

mA/°C
mA
V
°C
°C

PD

IF
∆IF
IFP
VR
Top

Tstg

25°C 以上

f=1kHz, tw≤100   sµ

●可见光双色灯

GaP GaAsP GaAlAs AlGaInP InGaN
120

额定值

75

条件

30
−0.45
100

−30 to +85
−30 to +100

参数 单位

4 5

PD

IF
∆IF
IFP
VR
Top

Tstg

mW
mA

mA/°C
mA
V
°C
°C

与同时发光的条件相同

25°C 以上

f=1kHz, tw≤100   sµ

●表面贴装可见光单色发光二极管

参数 单位

3 5

−30 to +100
−30 to +85

30
−0.45
100*1

−30 to +80

20
−0.27
70*2

*1: SEC1005/1007 系列为 70mA
*2: SEC1005/1007 系列为 50mA

GaP GaAsP GaAlAs AlGaInP InGaN GaN
额定值

条件

IF
∆IF
IFP
VR
Top

Tstg

mA
mA/°C

mA
V
°C
°C

25°C 以上

f=1kHz, tw≤100   sµ

●表面贴装可见光单色发光二极管

参数 单位 条件SEC2002/2004

75
(与同时发光的条件相同)

30
−0.45

70
4

−30 to +85
−30 to +100

额定值

IF
∆IF
IFP
VR
Top

Tstg

mA
mA/°C

mA
V
°C
°C

PD mW

25°C 以上

f=1kHz, tw≤100   sµ

●表面贴装三元素可见光发光二极管

  

红色 绿色/蓝色

5
−30 to +80

−30 to +100

参数 单位 条件

额定值

SECT3M02C-S

120

50

30
−0.45

PD

IF
∆IF
IFP
VR
Top

Tstg

mW

mA
mA/°C

mA
V
°C
°C

75

70

一个芯片发光时 
(同时发光时与绿色/蓝色相同)

25°C 以上

f=1kHz, tw≤100   sµ



219发光二极管

5-1-1 单色灯

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL1110R 深红 散射红 2.0 2.5 10 2.8 5 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL1110S 深红 透明红 2.0 2.5 10 4.5 5 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL1110W 深红 散射白 2.0 2.5 10 2.8 5 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL1610C 高亮度红色 水色透明 1.75 2.2 10 300 20 660 10 642 10 30 10 GaAlAs
SEL1610W 高亮度红色 散射白 1.75 2.2 10 250 20 660 10 642 10 30 10 GaAlAs
SEL1210R 红色 散射红 1.9 2.5 10 26 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL1210S 红色 透明红 1.9 2.5 10 75 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL1810A 琥珀 透明橙 1.9 2.5 10 37 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL1810D 琥珀 散射橙 1.9 2.5 10 18 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL1910A 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 25 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL1910D 橙色 散射橙 1.9 2.5 10 14 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL1710K 黄色 透明黄 2.0 2.5 10 65 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL1710Y 黄色 散射黄 2.0 2.5 10 22 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL1410E 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 84 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL1410G 绿色 散射绿 2.0 2.5 10 32 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL1510C 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 50 20 555 10 559 10 20 10 GaP

■5φ 圆形标准发光二极管（带固定器）
SEL1010 系列

散射透镜 透明透镜

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸

ø
5.

6±
0.

2
5.

0±
0.

5
7.

6±
0.

2

5.
0±

0.
5

7.
6±

0.
2

0.
8

(1
.0

)

0.
8

(1
.0

)

0.
5

(2.54)

0.5

0.8

(2.54)

0.5

0.8

ø5.0±0.2 ø5.0±0.2

ø
5.

6±
0.

2 0.
5

最
小

20
.0

最
小

20
.0

最
小

19
.0

最
小

19
.0

阴
极

阴
极

最大1.1 最大1.1

树
脂

块
最

大
 1

.5

树
脂

块
最

大
 1

.5

（单位：mm）

尺寸公差±0.3

 （GaAlAs 芯片除外） （GaAlAs 芯片）

产品重量：约 0.30 g
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5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL1210RM 红色 散射红 1.9 2.5 10 36 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL1210SM 红色 透明红 1.9 2.5 10 75 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL1810AM 琥珀 透明橙 1.9 2.5 10 37 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL1810DM 琥珀 散射橙 1.9 2.5 10 18 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL1910AM 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 34 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL1910DM 橙色 散射橙 1.9 2.5 10 19 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL1710KM 黄色 透明黄 2.0 2.5 10 65 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL1410EM 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 84 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL1410GM 绿色 散射绿 2.0 2.5 10 30 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL1510CM 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 50 20 555 10 559 10 20 10 GaP

■5φ 圆形标准发光二极管
SEL1010M 系列

散射透镜 透明透镜

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

尺寸公差±0.3

产品重量：约 0.30 g

ø
5.

6±
0.

2
7.

6±
0.

2

ø5.0±0.2

0.
5±

0.
1

0.5±0.1

(1
.0

)
(2.54)

最
小

23
.0

最
小

1.
0

阴
极

最大0.65

树
脂

块
最

大
1.

5

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
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5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SELU1610CXM-S 深红 水色透明 2.0 2.5 20 350 20 650 20 639 20 20 20 AlGaInP
SELU1210CXM 红色 水色透明 2.0 2.5 20 280 20 635 20 625 20 15 20 AlGaInP
SELU1810CXM 琥珀 水色透明 2.0 2.5 20 570 20 615 20 607 20 15 20 AlGaInP
SELU1B10CXM-S 浅琥珀 水色透明 2.0 2.5 20 350 20 598 20 595 20 16 20 AlGaInP
SELU1910CXM-S 橙色 水色透明 2.0 2.5 20 450 20 591 20 590 20 15 20 AlGaInP
SELU1710CXM 黄色 水色透明 2.1 2.5 20 300 20 572 20 571 20 15 20 AlGaInP
SELU1410CXM-S 绿色 水色透明 2.1 2.5 20 150 20 560 20 562 20 12 20 AlGaInP
SELT1D10CXM-S 纯绿 水色透明 3.3 4.0 20 3200 20 512 20 520 20 35 20 InGaN
SELS1L10CXM-S 水蓝 水色透明 3.6 4.0 20 1500 20 486 20 488 20 30 20 InGaN
SELS1E10CXM-M 蓝色 水色透明 3.7 4.2 20 1000 20 468 20 470 20 25 20 InGaN
SELT1E10CXM-S 蓝色 水色透明 3.3 4.0 20 1000 20 460 20 465 20 25 20 InGaN
SELT1E10WXM-S 蓝色 散射白 3.3 4.0 20 255 20 460 20 465 20 25 20 InGaN
SELK1E10CXM-D 蓝色 水色透明 3.6 4.0 20 200 20 468 20 470 20 30 20 GaN on Si

* 正准备批量生产

*

*

*
*
*
*

超高亮度

高亮度

■5φ 圆形宽可视角度发光二极管　
SEL1010XM 系列

–90°

–60°

–30°
0

90°

60°

30°

100% 100%
–90°

–60°

–30°
0

90°

60°

30°

100% 100%050 50 050 50

AlGaInP InGaN

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.30g

ø
5.

6±0
.2

6.
9±0

.2

ø5.0±0.2

(2.54)

0.5±0.1

(1
.0

)

0.
5±0

.1

最
小

23
.0

最
小

1.
0

阴
极

最大0.65

树
脂

块
ma

x1
.5
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型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL1250RM 红色 散射红 1.9 2.5 10 48 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL1250SM 红色 透明红 1.9 2.5 10 75 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL1850AM 琥珀 透明橙 1.9 2.5 10 90 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL1850DM 琥珀 散射橙 1.9 2.5 10 60 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL1950KM 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 96 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL1450EKM 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 190 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL1450GM-YG 绿色 散射绿 2.0 2.5 10 120 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL1550CM 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 72 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SEL1E50CM-S 蓝色 水色透明 4.0 4.6 10 80 10 430 10 466 10 65 10 GaN
SELU1250CM                            红色 水色透明 2.0 2.5 20 900 20 635 20 625 20 15 20 AlGaInP
SELT1D50CM-S 超高亮度            纯绿 水色透明 3.3 4.0 20 6500 20 512 20 520 20 35 20 InGaN
SELT1E50CM-S                           蓝色 水色透明 3.3 4.0 20 2000 20 460 20 465 20 25 20 InGaN

*

* 正准备批量生产

■5φ 圆形窄可视角度发光二极管　
SEL1050M 系列（以“直接安装”形式提供）

0.
5±

0.
1

9.
4±

0.
3

ø5.0±0.2

0.5±0.1
    

(2.54)

阳
极

阴
极

 

最
小

1.
0

最
小

21
.0

树
脂

块
最

大
0.

8

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

0.65
最大

–90°

–60°

–30°
0

90°

60°

30°

100% 100%050 50
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

散射透镜 透明透镜

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.30g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯
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型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SELT1E62CMKT
SELT1WA62CMKT
SELT1WC62CMKT
SELT1WD62CMKT
SELT1WE62CMKT
SELT1WF62CMKT
SELT1WH62CMKT
SELT1WJ62CMKT
SELT1WK62CMKT

水色透明

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

20
20
20
20
20
20
20
20
20

3500
7000
5000
6000
5000
7500
8000
3500
2500

20
20
20
20
20
20
20
20
20

InGaN 
InGaN 
InGaN 
InGaN 
InGaN 
InGaN 
InGaN 
InGaN 
InGaN 

458 46520 20 25 25

超高亮度

蓝色

白色

灯泡色

彩蓝绿

浅品红

浅蓝绿

彩绿

彩品红

彩红紫

色度:x=0.300, y=0.295     
色度:x=0.452, y=0.412     
色度:x=0.170, y=0.365     
色度:x=0.356, y=0.289     
色度:x=0.200, y=0.300     
色度:x=0.260, y=0.460     
色度:x=0.382, y=0.268     
色度:x=0.421, y=0.221     

■5φ 圆形发光二极管　
SEL1062 系列

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.30g

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

ø5.0

ø
5.

4

1.2

0.5

最
小

1.
0

最
小

19
.0

12
.3

(2.54)

4.
1

7.
2

1.
0

0.5

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

ø5.0

ø
5.

4

1.2

0.5

最
小

1.
0

最
小

19
.0

12
.3

(2.54)
4.

1
7.

2
1.

0

0.5

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯
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■4.6×5.6φ 蛋形发光二极管　
SEL1053M 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL1453CEMKT 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 140 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SELU1253CMKT 红色 水色透明 2.0 2.5 20 200 20 635 20 625 20 15 20 AlGaInP
SELU1853CM-S 琥珀 水色透明 2.0 2.5 20 550 20 611 20 605 20 17 20 AlGaInP

超高亮度

5.6±0.24.6±0.2

7.
7±

0.
5

(2.54)

4.7±0.2
5.7±0.2

2-0.5±0.1
0.5±0.1

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

最
小

1.
0

最
小

23
.5

阴
极

阳
极

最大0.65

树
脂

块
最

大
1.

5
AlGaInP

–90°

–60°

–30°
0

90°

60°

30°

100% 100%
–90°

–60°

–30°
0

90°

60°

30°

100% 100%050 50 050 50

–90°

–60°

–30°
0

90°

60°

30°

100% 100%
–90°

–60°

–30°
0

90°

60°

30°

100% 100%050 50 050 50

GaP

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.30g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



225发光二极管

■4φ 圆形标准发光二极管　
SEL4010 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL4110R 深红 散射红 2.0 2.5 10 1.7 5 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL4110S 深红 透明红 2.0 2.5 10 2.4 5 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL4210R 红色 散射红 1.9 2.5 10 17 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL4210S 红色 透明红 1.9 2.5 10 30 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL4810A 琥珀 透明橙 1.9 2.5 10 20 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL4810D 琥珀 散射橙 1.9 2.5 10 15 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL4910A 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 26 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL4910D 橙色 散射橙 1.9 2.5 10 16 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL4710K 黄色 透明黄 2.0 2.5 10 36 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL4710Y 黄色 散射黄 2.0 2.5 10 14 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL4410E 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 87 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL4410G 绿色 散射绿 2.0 2.5 10 34 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL4510C 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 45 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SELU4410CKT-S 超高亮度 绿色 水色透明 2.1 2.5 20 170 20 560 20 562 20 12 20 AlGaInP

2.
2

ø4.8

0.
4±

0.
1(2.54)

0.45±0.1

5.
0±

0.
2

6.
5±

0.
5

0.
8

1.
5

ø4.0±0.2

最大1.1

树
脂
块
最
大

1.
5

阴
极

最
小

1.
0

最
小

25
.5

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

散射透镜 透明透镜

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.16g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



226 发光二极管

■4φ 圆形宽可视角度发光二极管　
SEL4014 系列（以“直接安装”形式提供）

散射透镜 透明透镜

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL4114R 深红 散射红 2.0 2.5 10 2.8 10 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL4114S 深红 透明红 2.0 2.5 10 3.8 10 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL4214R 红色 散射红 1.9 2.5 10 24 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL4214S 红色 透明红 1.9 2.5 10 40 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL4814A 琥珀 透明橙 1.9 2.5 10 20 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL4814D 琥珀 散射橙 1.9 2.5 10 15 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL4914A 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 26 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL4914D 橙色 散射橙 1.9 2.5 10 11 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL4714K 黄色 透明黄 2.0 2.5 10 38 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL4714Y 黄色 散射黄 2.0 2.5 10 27 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL4414E 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 69 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL4414G 绿色 散射绿 2.0 2.5 10 48 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL4514C 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 26 20 555 10 559 10 20 10 GaP

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

2.
2

ø4.8

(2.54)

0.45±0.1

5.
0±

0.
2

ø4.0±0.2

(1
.5

)

0.
4±

0.
1    

最大0.65

树
脂
块
最
大

0.
8

最
小

1.
0

最
小

24
.5

阴
极

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.16g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



227发光二极管

■3φ 圆形发光二极管　
SEL6010 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL6110R  2.0 2.5 10 2.6 10 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL6110S  2.0 2.5 10 3.9 10 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL6210R  1.9 2.5 10 18 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL6210S  1.9 2.5 10 41 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL6810A  1.9 2.5 10 22 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL6810D  1.9 2.5 10 9.6 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL6910A  1.9 2.5 10 22 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL6910D  1.9 2.5 10 11 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL6710K  2.0 2.5 10 37 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL6710Y  2.0 2.5 10 11 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL6410E  2.0 2.5 10 90 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL6410G  2.0 2.5 10 30 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL6510C  2.0 2.5 10 42 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SEL6510G  2.0 2.5 10 9.6 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SEL6E10C  4.0 4.8 20 60 20 430 20 466 20 65 20 GaN
SELK6E10C-D

 
3.6 4.0 20 100 20 468 20 470 20 30 20 GaN on Si

SELK6E10C-2 3.8 4.2 20 350 20 468 20 470 20 30 20 GaN on Si
SELU6910C-S  2.0 2.5 20 550 20 591 20 590 20 15 20 AlGaInP

深红

深红

红色

红色

琥珀

琥珀

橙色

橙色

黄色

黄色

绿色

绿色

纯绿

纯绿

蓝色

高亮度

超高亮度

散射红

透明红

散射红

透明红

透明橙

散射橙

透明橙

散射橙

透明黄

散射黄

透明绿

散射绿

水色透明

散射绿

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

蓝色

蓝色

橙色

散射透镜 透明透镜

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

3.
5

0.8±0.2

4.0±0.2 0.
4±0

.1

5.
5±0

.5

(1
.7

)
3.

5±0
.1

(2.54)

ø3.1±0.1

4.4

0.45±0.1

最
小

23
.0

最
小

1.
0

最大0.65

阴
极

树
脂
块

最
大

0.
8

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.13g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



228 发光二极管

■3φ 圆形宽可视角度发光二极管　
SEL6014 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL6214S 1.9 2.5 10 18 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL6814A 1.9 2.5 10 9.0 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL6914A 1.9 2.5 10 8.0 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL6914W 1.9 2.5 10 5.0 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL6714K 2.0 2.5 10 66 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL6714W 2.0 2.5 10 30 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL6414E 2.0 2.5 10 42 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL6414E-TG 2.0 2.5 10 18 20 558 10 564 10 20 10 GaP
SEL6514C 2.0 2.5 10 12 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SELK6D14C-D 3.7 4.0 20 120 20 514 20 520 20 40 20 GaN on Si
SELK6E14C-D 3.6 4.0 20 40 20 468 20 470 20 30 20 GaN on Si
SELU6614C-S 2.0 2.5 20 150 20 650 20 639 20 20 20 AlGaInP
SELU6614W-S 2.0 2.5 20 90 20 650 20 639 20 20 20 AlGaInP
SELU6214C 2.0 2.5 20 180 20 635 20 625 20 15 20 AlGaInP
SELU6814C-S 2.0 2.5 20 230 20 615 20 607 20 15 20 AlGaInP
SELS6B14C 2.0 2.5 20 120 20 600 20 596 20 15 20 AlGaInP
SELU6914C-S 2.0 2.5 20 180 20 591 20 590 20 15 20 AlGaInP
SELU6714C 2.1 2.5 20 60 20 572 20 571 20 15 20 AlGaInP
SELU6414G-S 2.1 2.5 20 30 20 560 20 562 20 12 20 AlGaInP
SELS6D14C 3.3 4.0 20 300 20 518 20 525 20 35 20 InGaN
SELS6L14C-S 3.3 3.8 20 600 20 483 20 487 20 30 20 InGaN
SELS6E14C-M 3.7 4.2 20 70 20 468 20 470 20 25 20 InGaN

红色

琥珀

橙色

橙色

黄色

黄色

绿色

深绿

纯绿

高亮度

透明红

透明橙

透明橙

散射白

透明黄

散射白

透明绿

透明绿

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

散射白

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

绿色

蓝色

深红

深红

红色

琥珀

浅琥珀

橙色

黄色

绿色

纯绿

水蓝

蓝色

超高亮度

3.
5

0.8±0.2

4.0±0.2 0.
4±

0.
1

4.
5±

0.
5

(1
.6

)
2.

5±
0.

1

(2.54)

ø3.5

4.4

0.45±0.1

最
小

23
.0

最
小

1.
0

最大0.65

树
脂

块
 

最
大

0.
8

阴
极

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

透明透镜

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.13g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



229发光二极管

■3φ 圆形窄可视角度发光二极管　
SEL6015 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL6215S 红色 透明红 1.9 2.5 10 45 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL6915A 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 60 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL6715C 黄色 水色透明 2.0 2.5 10 90 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL6415E 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 81 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL6515C 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 44 20 555 10 559 10 20 10 GaP

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

3.
5

5.
5

0.8±0.2

4.0±0.2 0.
4±

0.
1

(1
.7

)
3.

5±
0.

1

(2.54)

ø3.1±0.1

4.4

0.45±0.1

最
小

23
.0

最
小

1.
0

最大0.65

树
脂

块
 

最
大

0.
8

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

阴
极

标
记

阴
极

透明透镜

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.13g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



230 发光二极管

■3φ 圆形标准发光二极管　
SEL2010 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL2110R 2.0 2.5 10 1.8 10 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL2110S 2.0 2.5 10 4.0 10 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL2110W 2.0 2.5 10 1.8 10 700 10 625 10 100 10 GaP
SEL2610C 1.75 2.2 10 60 20 660 10 642 10 30 10 GaAlAs
SEL2210R 1.9 2.5 10 15 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL2210S 1.9 2.5 10 40 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL2210W 1.9 2.5 10 15 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL2810A 1.9 2.5 10 22 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL2810D 1.9 2.5 10 9.0 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL2910A 1.9 2.5 10 16 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL2910D 1.9 2.5 10 8.0 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL2710K 2.0 2.5 10 40 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL2710Y 2.0 2.5 10 14 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL2410E 2.0 2.5 10 77 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL2410G 2.0 2.5 10 20 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL2510C 2.0 2.5 10 43 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SEL2510G 2.0 2.5 10 8.2 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SEL2E10C 4.0 4.8 20 60 20 430 10 466 20 65 10 GaN
SELK2E10C-D  3.6 4.0 20 120 20 468 20 470 20 30 20 GaN on Si
SELK2WA10C-D  3.6 4.0 20 300 20 色度:x=0.300, y=0.295 GaN on Si
SELU2610C-S 2.0 2.5 20 300 20 650 20 639 20 20 20 AlGaInP
SELU2210C-S 2.0 2.5 20 350 20 632 20 624 20 20 20 AlGaInP
SELU2810C-S 2.0 2.5 20 400 20 611 20 605 20 17 20 AlGaInP
SELU2B10A-S 2.0 2.5 20 300 20 598 20 595 20 16 20 AlGaInP
SELU2910C-S 2.0 2.5 20 350 20 591 20 590 20 15 20 AlGaInP
SELU2910D-S 2.0 2.5 20 300 20 591 20 590 20 15 20 AlGaInP
SELU2710C 2.1 2.5 20 270 20 572 20 571 20 15 20 AlGaInP
SELU2410C-S 2.1 2.5 20 100 20 560 20 562 20 12 20 AlGaInP
SELT2D10C-S 3.3 4.0 20 1800 20 512 20 520 20 35 20 InGaN
SELS2L10C-S 3.6 4.0 20 1000 20 486 20 488 20 30 20 InGaN
SELS2E10C 3.7 4.3 20 300 20 468 20 470 20 26 20 InGaN
SELT2E10C-S 3.3 4.0 20 550 20 458 20 465 20 25 20 InGaN
SELT2WA10C 3.1 4.0 20 6000 20  色度:x=0.300, y=0.295 InGaN
SELT2WC10C  3.1 4.0  20  5000  20 色度:x=0.452, y=0.412 InGaN
SELT2WD10C 3.1 4.0 20 5000 20 色度:x=0.170, y=0.365 InGaN
SELT2WE10C 3.1 4.0 20 5000 20 色度:x=0.356, y=0.289 InGaN
SELT2WF10C   3.1 4.0 20 6000 20 色度:x=0.200, y=0.300 InGaN
SELT2WH10C 3.1 4.0 20 6500 20 色度:x=0.260, y=0.460    InGaN
SELT2WJ10C 3.1 4.0 20 4000 20 色度:x=0.382, y=0.268 InGaN
SELT2WK10C 3.1 4.0 20 3000 20 色度:x=0.421, y=0.221 InGaN

* 正准备批量生产

*

*

*
*

深红

深红

深红

高亮度红色

红色

红色

红色

琥珀

琥珀

橙色

橙色

黄色

黄色

绿色

绿色

纯绿

纯绿

蓝色

高亮度

散射红

透明红

散射白

水色透明

散射红

透明红

散射白

透明橙

散射橙

透明橙

散射橙

透明黄

散射黄

透明绿

散射绿

水色透明

散射绿

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

透明橙

水色透明

散射橙

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

蓝色

白色

深红

红色

琥珀

浅琥珀

橙色

橙色

黄色

绿色

纯绿

水蓝

蓝色

蓝色

白色

灯泡色

彩蓝绿

浅品红

浅蓝绿

彩绿

彩品红

彩红紫

超高亮度

1.
7

ø3.8

0.
4

0.
4

3.
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0.
1

3.
5±0

.1

(1
.3

)

(1
.3

)

0.45±0.1 0.45±0.1

ø3.1±0.1 ø3.1±0.1

(2.54) (2.54)

1.
7
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最
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1.
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最
小

1.
0

最
小
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最
小
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.8最大0.65

树
脂

块
最

大
1.

5

最大0.65

树
脂
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最

大
1.

5

阴
极

阴
极

散射透镜 透明透镜

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.12g

 （GaAlAs 芯片除外） （GaAlAs）

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



231发光二极管

■3φ 圆形宽可视角度发光二极管　
SEL2014 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SELK2D14C-D 3.7 4.0 20 120 20 514 20 520 20 40 20 GaN on Si
SELK2E14C-D 3.6 4.0 20 40 20 468 20 470 20 30 20 GaN on Si
SELU2914C-S 2.0 2.5 20 180 20 591 20 590 20 15 20 AIGalnP
SELU2714C 2.1 2.5 20 60 20 572 20 571 20 15 20 AIGalnP

高亮度

超高亮度

绿色

蓝色

橙色

黄色

水色透明

–90°

–60°

–30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

透明透镜

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

ø3.5±0.1

0.45±0.1 0.4±0.1

3.5

4.
1±

0.
5

(2.54)

4.4

(1
.6

)
2.

5

最
小

1.
0

最
小

23
.0

阴
极

最大0.65

树
脂

块
最

大
0.

8

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

阴极标记

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



232 发光二极管

■3φ 圆形窄可视角度发光二极管　
SEL2015 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL2215R 红色 散射红 1.9 2.5 10 38 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL2215S 红色 透明红 1.9 2.5 10 45 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL2815A 琥珀 透明橙 1.9 2.5 10 80 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL2815D 琥珀 散射橙 1.9 2.5 10 60 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL2915A 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 81 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL2915D 橙色 散射橙 1.9 2.5 10 53 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL2715K 黄色 透明黄 2.0 2.5 10 130 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL2715Y 黄色 散射黄 2.0 2.5 10 110 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL2415E 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 110 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL2415G 绿色 散射绿 2.0 2.5 10 72 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL2515C 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 52 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SELU2215R-S 超高亮度 红色 散射红 2.0 2.5 20 380 20 632 20 624 20 20 20 AlGaInP

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
1.

55

ø3.8

0.
4±

0.
1

4.
0±

0.
1

(1
.3

)

(2.54)

0.45±0.1

ø3.1±0.1

最
小

1.
0

最
小

25
.4

最大0.65

树
脂
块
最
大

1.
5

阴
极

散射透镜 透明透镜

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.12g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



233发光二极管

■5φ 倒锥形发光二极管（照明板用）　
SEL1013 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL1213C 红色 水色透明 1.9 2.5 10 7.0 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL1813A 琥珀 透明橙 1.9 2.5 10 8.0 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL1913K 橙色 透明浅橙 1.9 2.5 10 8.0 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL1713K 黄色 透明黄 2.0 2.5 10 15 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL1413E 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 12 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL1513E 纯绿 透明浅绿 2.0 2.5 10 5.0 20 555 10 559 10 20 10 GaP

ø
5.

6±
0.

2
5.

0±
0.

5
5.

8±
0.

2

0.
8

(1
.0

)

0.
5

0.5±0.1

0.8

ø4.9±0.2

(2.54)
最
小

20
.0

最
小

19
.0

最大1.1

树
脂
块
最
大

1.
5

阴
极

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.27g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



234 发光二极管

■5φ 倒锥形发光二极管（照明板与照明用）
SEL1013M 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SELK1E13CM-D 3.6 4.0 20 10 20 468 20 470 20 30 20 GaN on Si
SELT1E13CM 3.1 4.0 20 40 20 458 20 465 20 25 20 InGaN
SELT1WA13CM 3.1 4.0 20 200 20 色度:x=0.300, y=0.295 InGaN
SELT1WC13CM 3.1 4.0 20 180 20 色度:x=0.452, y=0.412 InGaN
SELT1WD13CM 3.1 4.0 20 180 20 色度:x=0.170, y=0.365 InGaN
SELT1WE13CM 3.1 4.0 20 220 20 色度:x=0.356, y=0.289 InGaN
SELT1WF13CM 3.1 4.0 20 180 20 色度:x=0.200, y=0.300 InGaN
SELT1WH13CM 3.1 4.0 20 280 20 色度:x=0.260, y=0.460 InGaN
SELT1WJ13CM 3.1 4.0 20 200 20 色度:x=0.382, y=0.268 InGaN
SELT1WK13CM 3.1 4.0 20 150 20 色度:x=0.421, y=0.221 InGaN

高亮度

超高亮度

蓝色

蓝色

白色

灯泡色

彩蓝绿

浅品红

浅蓝绿

彩绿

彩品红

彩红紫

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

ø5.0

ø
5.

6

0.50.5

最大0.65

最
小

1.
0

最
小

19
.0

5.
8

5.
0

(2.54)

(1
.0

)

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

ø5.0

ø
5.

6

0.50.5

最大0.65
最

小
1.

0
最

小
19

.0
5.

8
5.

0

(2.54)

(1
.0

)

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯

　　　　　　　　产品重量：约0.27g



235发光二极管

■3φ 倒锥形发光二极管（照明板用）　
SEL6013 系列（以“直接安装”形式提供）

超高亮度

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL6413E 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 14 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL6413E-TG 深绿 透明绿 2.0 2.5 10 6.0 20 558 10 564 10 20 10 GaP
SEL6513C 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 5.0 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SELU6213C-S 红色 水色透明 2.0 2.5 20 30 20 632 20 624 20 20 20 AlGaInP
SELS6B13W 浅琥珀 散射白 2.0 2.5 20 60 20 600 20 596 20 15 20 AlGaInP

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

4.
5

3.
5

2.
5±

0.
1

(1
.7

)
0.45±0.1

0.8±0.2

4.0±0.2

4.4

ø3.5±0.1

(2.54)

0.4±0.1
最
小

23
.0

最
小

1.
0

最大0.65

树
脂
块
最
大

0.
8

树
脂
毛
边
最
大

0.
3

阴
极

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.13g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



236 发光二极管

■3φ 倒锥形发光二极管（照明板与照明用）
SEL2013 系列

方向特性（代表性示例）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL2613CS-S 1.75 2.2 10 20 20 660 10 642 10 30 10 GaAlAs
SEL2213C 1.9 2.5 10 7.0 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL2813A 1.9 2.5 10 8.0 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL2913K 1.9 2.5 10 8.0 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL2713K 2.0 2.5 10 17 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL2413E 2.0 2.5 10 14 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL2413G 2.0 2.5 10 12 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL2513E 2.0 2.5 10 5.0 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SELT2E13C 3.1 4.0 20 150 20 458 20 465 20 25 20 InGaN
SELT2WA13C 3.1 4.0 20 280 20 色度:x=0.300, y=0.295 InGaN
SELT2WC13C 3.1 4.0 20 220 20 色度:x=0.452, y=0.412 InGaN
SELT2WD13C 3.1 4.0 20 200 20 色度:x=0.170, y=0.365 InGaN
SELT2WE13C 3.1 4.0 20 240 20 色度:x=0.356, y=0.289 InGaN
SELT2WF13C 3.1 4.0 20 280 20 色度:x=0.200, y=0.300 InGaN
SELT2WH13C 3.1 4.0 20 320 20 色度:x=0.260, y=0.460 InGaN
SELT2WJ13C 3.1 4.0 20 200 20 色度:x=0.382, y=0.268 InGaN
SELT2WK13C 3.1 4.0 20 150 20 色度:x=0.421, y=0.221 InGaN

高亮度红色

红色

琥珀

橙色

黄色

绿色

绿色

纯绿

透明浅红

水色透明

透明橙

透明浅橙

透明黄

透明绿

散射绿

透明绿

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

蓝色

白色

灯泡色

彩蓝绿

浅品红

浅蓝绿

彩绿

彩品红

彩红紫

超高亮度

1.
7

3.8±0.1

0.
4

(2.54)

2.
6±

0.
1

(1
.3

)

0.45±0.1 0.45±0.1

ø3.1±0.1 ø3.1±0.1

0.
4±

0.
1

1.
7

3.8±0.1
0.

4

(2.54)

2.
6±

0.
1

(1
.3

)

0.
4±

0.
1

最
小

1.
0

最
小

25
.8

最大0.65 最大0.65
树
脂
块
最
大

1.
5

树
脂
毛
边
最
大

0.
3

阴
极 最
小

1.
0

最
小

25
.8

树
脂
块
最
大

1.
5

树
脂
毛
边
最
大

0.
3

阴
极

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

 （GaAlAs 芯片除外） （GaAlAs）

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.11g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



237发光二极管

■4φ 弓形发光二极管　
SEL4027 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL4227C 红色 水色透明 1.9 2.5 10 15 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL4427EP 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 19 20 560 10 567 10 20 10 GaP

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

0.45±0.1 0.4±0.1
5.

0±
0.

2

4.0±0.2

2.
0±

0.
1

(2.54)

最大0.65

树
脂

块
最

大
0.

8

最
小

1.
0

最
小

23
.0

阴
极

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.12g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



238 发光二极管

■4φ 弓形发光二极管　
SEL6027 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL6227S 红色 透明红 1.9 2.5 10 14 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL6927A 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 10 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL6427EP 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 26 20 560 10 567 10 20 10 GaP

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

±
0.

2

±0.2
4.0

±0.1
0.40.45

(2.54)

±0.1

0.8

4.4

4.0
±0.2

±0.2

±0.2
2.0

2.
1

4.
6

4.
9

树
脂
毛
边
最
大

0.
3

最大0.65

树
脂
块
最
大

0.
8

最
小

1.
0

最
小

23
.0

阴
极

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.13g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



239发光二极管

■3.1φ 弓形发光二极管　
SEL4028 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL4628C-S 高亮度红色 水色透明 1.75 2.2 10 50 20 660 10 642 10 30 10 GaAlAs
SEL4228C 红色 水色透明 1.9 2.5 10 27 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL4828A 琥珀 透明橙 1.9 2.5 10 14 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL4928A 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 14 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL4728K 黄色 透明黄 2.0 2.5 10 30 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL4428E 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 63 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL4428B-TG 深绿 透明蓝 2.0 2.5 10 18 20 558 10 564 10 20 10 GaP
SEL4528C 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 30 20 555 10 559 10 20 10 GaP

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100% (2.54)

4.0
±

0.
2

2.
0±

0.
1

±0.2
5.

0

0.
4±

0.
1

0.45
±0.1

ø3.1
±0.2

树
脂
块
最
大

0.
8

树
脂
毛
边
最
大

0.
3

最
小

23
.5

最
小

1.
0

最大0.65

阴
极

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.11g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



240 发光二极管

■3.1φ 弓形发光二极管　
SEL4029 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL4229R 红色 散射红 1.9 2.5 10 21 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL4829A 琥珀 透明橙 1.9 2.5 10 18 10 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL4929A 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 18 10 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL4729KH 黄色 透明黄 2.0 2.5 10 60 10 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL4429E 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 60 20 560 10 567 10 20 10 GaP

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100% 0.45 

8.
0±

0.
2

3.1±0.2

3.
0

(1
.0

)

3.5±0.2

2.
4 4.2

(2.54)

0.4±0.1

最大0.65

树
脂
块
最
大

0.
8

最
小

1.
0

最
小

20
.5

阴
极

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.15g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



241发光二极管

■5mm 间距引脚方形发光二极管　
SEL5020 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL5620C 1.75 2.2 10 25 10 660 10 642 10 30 10 GaAlAs
SEL5220S 1.9 2.5 10 20 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL5820A 1.9 2.5 10 12 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL5920A 1.9 2.5 10 12 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL5420E 2.0 2.5 10 20 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL5520C 2.0 2.5 10 6.0 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SEL5E20C 4.0 4.8 20 10 20 430 20 466 20 65 20 GaN
SELK5E20C-D 3.6 4.0 20 40 20 468 20 470 20 30 20 GaN on Si
SELU5620S-S 2.0 2.5 20 75 20 650 20 639 20 20 20 AlGaInP
SELU5220C-S 2.0 2.5 20 120 20 632 20 624 20 20 20 AlGaInP
SELU5820C-S 2.0 2.5 20 150 20 611 20 605 20 17 20 AlGaInP
SELU5B20C 2.0 2.5 20 120 20 600 20 596 20 15 20 AlGaInP
SELU5920A-S 2.0 2.5 20 130 20 591 20 590 20 15 20 AlGaInP
SELU5720C 2.1 2.5 20 50 20 572 20 571 20 15 20 AlGaInP
SELU5420E-S 2.1 2.5 20 18 20 560 20 562 20 12 20 AlGaInP
SELT5D20C-S 3.3 4.0 20 300 10 512 20 520 20 35 20 InGaN
SELT5E20C-S 3.3 4.0 20 90 10 458 20 465 20 25 20 InGaN

* 正准备批量生产

*

*

*

高亮度红色

红色

琥珀

橙色

绿色

纯绿

蓝色

高亮度

水色透明

透明红

透明橙

透明橙

透明绿

水色透明

水色透明

水色透明

透明红

水色透明

水色透明

水色透明

透明橙

水色透明

透明绿

水色透明

水色透明

蓝色

深红

红色

琥珀

浅琥珀

橙色

黄色

绿色

纯绿

蓝色

超高亮度

6.2

1.4

3.
6

(5.0)

4.
2±

0.
5

4.
2±

0.
5

6.0±0.2 6.0±0.2

0.5±0.1

3.3±0.2

0.
5±

0.
1

3.3±0.2

0.
5±

0.
1

6.2

1.4

3.
6

(5.0)

0.5±0.1

最
小

23
.0

最
小

1.
0

最
小

23
.0

最
小

1.
0

最大0.65

树
脂

块
最

大
0.

8

树
脂

块
最

大
0.

8

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

阴
极

阴
极

阴
极

标
记

阳
极

标
记

最大0.65

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

 （GaAlAs 芯片除外） （GaAlAs）

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.23g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



242 发光二极管

■5mm 间距引脚 3φ 透镜发光二极管　
SEL5021 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL5221S 红色 透明红 1.9 2.5 10 35 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL5821A 琥珀 透明橙 1.9 2.5 10 60 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL5921A 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 60 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL5721C 黄色 水色透明 2.0 2.5 10 90 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL5421E 绿色 透明绿 2.0 2.5 10 95 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL5521C 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 35 20 555 10 559 10 20 10 GaP

6.2

1.4

3.
6

(5.0)

5.
8±

0.
5

3.
9

6.0±0.2

0.5+0.1 0.5±0.1

3.2±0.2

ø3.0±0.2

最
小

23
.0

最
小

1.
0

最大0.65

树
脂

块
最

大
0.

8

阴
极

标
记

阴
极

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.23g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



243发光二极管

■5mm 间距引脚弓形发光二极管　
SEL5023 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL5223S 1.9 2.5 10 25 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL5823A 1.9 2.5 10 35 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEL5923A 1.9 2.5 10 35 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL5723C 2.0 2.5 10 60 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEL5423E 2.0 2.5 10 40 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEL5523C 2.0 2.5 10 13 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SEL5E23C 4.0 4.8 20 20 20 430 20 466 20 65 20 GaN
SELK5E23C-D 3.6 4.0 20 60 20 468 20 470 20 30 20 GaN on Si
SELU5223C-S 2.0 2.5 20 100 20 635 20 625 20 15 20 AlGaInP
SELU5823A-S 2.0 2.5 20 200 20 611 20 605 20 17 20 AlGaInP
SELS5B23C 2.0 2.5 20 135 20 600 20 596 20 15 20 AlGaInP
SELU5923C-S 2.0 2.5 20 145 20 591 20 590 20 15 20 AlGaInP
SELU5723C 2.0 2.5 20 155 20 572 20 571 20 15 20 AlGaInP
SELT5D23C-S 3.3 4.0 20 600 10 512 20 520 20 35 20 InGaN
SELS5L23C-S 3.6 4.0 20 600 20 483 20 487 20 30 20 InGaN
SELT5E23C-S 3.3 4.0 20 130 10 460 20 465 20 25 20 InGaN

*

* 正准备批量生产

红色

琥珀

橙色

黄色

绿色

纯绿

蓝色

高亮度

透明红

透明橙

透明橙

水色透明

透明绿

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

透明橙

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

蓝色

红色

琥珀

浅琥珀

橙色

黄色

纯绿

水蓝

蓝色

超高亮度

6.2

1.4

3.
6

(5.0)
5.

8±
0.

5

3.
9

0.5+0.1

0.5±0.1

3.6±0.2
6.0±0.2

3.1

最
小

23
.0

最
小

1.
0

最大0.65

树
脂

块
最

大
0.

8

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

阴
极

标
记

阴
极90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.23g

5-1-1 单色灯 5-1-1 单色灯



244 发光二极管

5-1-1 单色灯

■5mm 间距引脚蛋形发光二极管
SEL5055 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEL5255S 红色 透明红 1.9 2.5 10 35 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEL5955A 橙色 透明橙 1.9 2.5 10 25 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEL5755C 黄色 水色透明 2.0 2.5 10 140 20 570 10 571 10 30 10 GaP

(0
.3

)

6.2±0.2

(5.0)

5.6±0.2
4.55±0.2

4.
65

±
0.

2

7.
3±

0.
5

0.5±0.1

0.5±0.1
最

小
23

.0
最

小
1.

0

最大0.65

树
脂

块
最

大
0.

8
树

脂
毛

边
最

大
0.

3

阴
极

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.30g



245发光二极管

5-1-2 双色灯

■5φ 圆形标准双色发光二极管
SML1016/10016 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料 备注
VF
(V)

典型 最大

条件
IF (mA)

典型

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

典型

λP
(nm)

条件
IF (mA)

典型

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

典型

λd
(nm)

条件
IF (mA)

* 正准备批量生产

*

*

*

*

*

SML11516C
2.0 2.5 10 15 20 700 10 625 10 100 10 GaP

共阴极
2.0 2.5 10 50 20 555 10 559 10 20 10 GaP

SML1516W
2.0 2.5 10 6.0 20 700 10 625 10 100 10 GaP

共阴极
2.0 2.5 10 20 20 555 10 559 10 20 10 GaP

SML1216C
1.9 2.5 10 65 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP

共阴极
2.0 2.5 10 90 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SML1216W
1.9 2.5 10 60 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP

共阴极
2.0 2.5 10 60 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SML1816W
1.9 2.5 10 50 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP

共阴极
2.0 2.5 10 60 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SML19416W
1.9 2.5 10 45 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP

共阴极
2.0 2.5 10 60 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SMLT12E16C-S
2.0 2.5 20 750 20 632 20 624 20 20 20 AlGaInP

共阴极
3.3 4.0 20 800 20 458 20 465 20 25 20 InGaN

SMLT12E16W-S
2.0 2.5 20 250 20 632 20 624 20 20 20 AlGaInP

共阴极
3.3 4.0 20 220 20 458 20 465 20 25 20 InGaN

SMLT12D16W-S
2.0 2.5 20 250 20 632 20 624 20 20 20 AlGaInP

共阴极
3.3 4.0 20 750 20 512 20 520 20 35 20 InGaN

SMLT18D16C-S
2.0 2.5 20 1125 20 611 20 605 20 17 20 AlGaInP

共阴极
3.3 4.0 20 3000 20 512 20 520 20 35 20 InGaN

SMLT18D16W-S
2.0 2.5 20 375 20 611 20 605 20 17 20 AlGaInP

共阴极
3.3 4.0 20 750 20 512 20 520 20 35 20 InGaN

SMLT18E16C-S
2.0 2.5 20 1125 20 611 20 605 20 17 20 AlGaInP

共阴极
3.3 4.0 20 800 20 458 20 465 20 25 20 InGaN

SMLU12416W-S
1.9 2.5 20 250 20 632 20 625 20 20 20 AlGaInP

共阴极
2.1 2.5 20 50 20 560 20 567 20 30 20 GaP

SMLT1DE16W-S
3.3 4.0 20 580 20 515 20 520 20 35 20 InGaN

共阴极
3.3 4.0 20 220 20 460 20 465 20 25 20 InGaN

超高亮度

A: 深红

B: 纯绿

A: 深红

B: 纯绿

A: 红色

B: 绿色

A: 红色

B: 绿色

A: 琥珀

B: 绿色

A: 橙色

B: 绿色

A: 红色

B: 蓝色

A: 红色

B: 蓝色

A: 红色

B: 纯绿

A: 琥珀

B: 纯绿

A: 琥珀

B: 纯绿

A: 琥珀

B: 蓝色

A: 红色

B: 绿色

A: 绿色

B: 蓝色

水色透明

散射白

水色透明

散射白

散射白

散射白

水色透明

散射白

散射白

水色透明

散射白

水色透明

散射白

散射白

10
.6

±
0.

5

2.
0±

0.
5

7.
6±

0.
2

1.
0

0.
5±

0.
1

ø5.8±0.2

(2.54)(2.54)

ø5.0±0.2

1.
2

0.
8

3 – 0.5±0.1

最
小

1.
0

最
小

17
.0

最
小

1.
5

树
脂

块
最

大
1.

5
树

脂
毛

边
最

大
0.

3

0.65最大90°

60°

30°
0° AB

90°

60°

30°

050100% 50 100%

水色透明

散射白

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.35g

90°

60°

30°
0° AB

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

A B
内部电路图



246 发光二极管

5-1-2 双色灯 5-1-2 双色灯

■5φ 圆形双色发光二极管
SML10051 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料 备注
VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SML12451W
A: 红色 1.9 2.5 10 40 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP

共阴极
B: 绿色 2.0 2.5 10 60 20 560 10 567 10 20 10 GaP

散射白

(2
.0

)

0.
5±

0.
1

(2.54) (2.54)

3 – 0.5±0.1

3 – 0.5±0.1

ø5.0±0.2

9.
6±

0.
2

11
.6

±
0.

5

0.
8

1.
2

树
脂

块
最

大
1.

5

最
小

17
.0

最大0.65

树
脂
毛
边
最
大

0.
3

最
小

1.
0最

小
1.

5

90°

60°

30°
0° AB

90°

60°

30°

050100% 50 100%

A B
内部电路图

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.36g



247发光二极管

5-1-2 双色灯 5-1-2 双色灯

■3.3×6 弓形双色发光二极管
SML70023 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料 备注
VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SML72423C
A: 红色 1.9 2.5 10 25 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP

共阴极
B: 绿色 2.0 2.5 10 35 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SML72923C
A: 红色 1.9 2.5 10 25 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP

共阴极
B: 橙色 1.9 2.5 10 25 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP

SML78423C
A: 琥珀 1.9 2.5 10 25 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP

共阴极
B: 绿色 2.0 2.5 10 35 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SML79423C
A: 橙色 1.9 2.5 10 25 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP

共阴极
B: 绿色 2.0 2.5 10 35 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SMLS79723C
A: 超高亮度橙色 2.0 2.5 10 150 20 590 10 590 10 15 10 AlGaInP

共阴极
B: 黄色 2.0 2.5 10 40 20 570 10 571 10 30 10 GaP

SMLU76423C-S
A: 超高亮度红色 2.0 2.5 20 26 3 650 20 639 20 20 20 AlGaInP

共阴极
B: 绿色 2.0 2.5 20 3.8 3 560 20 567 20 20 20 GaP

SMLU72423C-S
A: 红色 2.0 2.5 10 120 20 635 20 625 20 15 20 AlGaInP

共阴极
B: 绿色 2.2 2.5 10 30 20 560 20 567 10 15 20 AlGaInP

SMLU79423C-S
A: 橙色 2.0 2.5 10 150 20 590 20 590 10 15 20 AlGaInP

共阴极
B: 绿色 2.2 2.5 10 30 20 560 20 567 10 15 20 AlGaInP

*正准备批量生产

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

超高亮度

3.
9

3.1±0.2

0.5±0.1

6.0±0.2

6.2
3.

6

0.5±0.1

3.6±0.2

5.
8±

0.
5

(2.54)

(2.54)

最
小

20
.0

最
小

1.
0
最
小

1.
5

最大0.65

树
脂
块
最
大

1.
5

树
脂
毛
边
最
大

0.
3

90°

60°

30°
0°

B A

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

A B
内部电路图

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.26g



248 发光二极管

5-1-2 双色灯

■蛋形双色发光二极管
SML70055 系列（以“直接安装”形式提供）

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料 备注
VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SML72755C
A: 红色 1.9 2.5 10 45 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP

共阴极
B: 黄色 2.0 2.5 10 75 20 570 10 571 10 30 10 GaP

SML79255C
A: 橙色 1.9 2.5 10 40 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP

共阴极
B: 红色 2.0 2.5 10 45 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP

SML79455C
A: 橙色 1.9 2.5 10 45 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP

共阴极
B: 绿色 2.0 2.5 10 75 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SMLU72755C
A: 红色 2.0 2.5 10 160 20 635 10 625 20 15 10 AlGaInP

共阴极
B: 黄色 2.0 2.5 10 170 20 572 10 571 20 15 10 AlGaInP

SMLU78755C
A: 琥珀 2.0 2.5 10 280 20 615 10 607 20 15 10 AlGaInP

共阴极
B: 黄色 2.0 2.5 10 170 20 572 10 571 20 15 10 AlGaInP

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

超高亮度

(0
.3

)

6.2±0.2

5.6±0.2 4.55±0.2

4.
65

±
0.

2

7.
3±

0.
5

0.5±0.1

0.5±0.1

(2.54) (2.54)

最
小

20
.0

最
小

1.
0
最

小
1.

5

最大0.65

树
脂

块
最

大
0.

8

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°B A

90°

60°

30°

050100% 50 100%

A B
内部电路图

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°B A

90°

60°

30°

050100% 50 100%

透明

散射白

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.31g



249发光二极管

5-1-3 表面贴装型单色

■1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管
SEC1005 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SECU1605C-S 1.9 2.5 10 25 10 650 10 639 10 20 10 AlGaInP
SECU1205C-S 1.9 2.5 10 45 10 635 10 625 10 20 10 AlGaInP
SECU1805C-S 1.9 2.5 10 50 10 615 10 607 10 17 10 AlGaInP
SECU1905C-S 1.9 2.5 10 40 10 591 10 589 10 15 10 AlGaInP
SECK1D05C-S 3.8 4.3 10 45 10 514 10 520 10 40 10 GaN on Si
SECT1D05C-S 3.3 3.8 10 180 10 520 10 526 10 35 10 InGaN
SECS1L05C-S 3.1 3.6 10 50 10 486 10 490 10 45 10 InGaN
SECK1L05C-S 3.5 4.1 10 20 10 488 10 490 10 30 10 GaN on Si
SECT1E05C-S 3.3 3.8 10 40 10 460 10 466 10 25 10 InGaN
SECK1E05C-S 3.6 4.0 10 10 10 470 10 472 10 30 10 GaN on Si

深红

红色

琥珀

橙色

绿色

纯绿

水蓝

水蓝

蓝色

蓝色

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

* 正准备批量生产

*

*
*

0.
3

0.7

1.
2

1.
0

(0.2)0.35

0.55

1.
6

0.8

阳极

阴极标记

阴极

树脂
印刷电路板

1.00.500.51.0

0

30

60

90-90

-60

-30

1.00.500.51.0

0

30

60

90-90

-60

-30

1.00.500.51.0

0

30

60

90-90

-60

-30

1.00.500.51.0

0

30

60

90-90

-60

-30

InGaN

AlGaInP

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.001g



250 发光二极管

5-1-3 表面贴装型单色 5-1-3 表面贴装型单色

■1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管
SEC1007 系列

0.5

±0.10.7

1.
0

0.
3

0.7

1.
2

(0.2)

1.
6

0.8

阳极

阴极标记

阴极

树脂
印刷电路板

1.00.500.51.0

0

30

60

90-90

-60

-30

1.00.500.51.0

0

30

60

90-90

-60

-30

1.00.500.51.0

0

30

60

90-90

-60

-30

1.00.500.51.0

0

30

60

90-90

-60

-30

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SECS1B07C 浅琥珀 水色透明 1.9 2.5 10 45 10 600 10 596 10 15 10 AlGaInP
SECU1707C 黄色 水色透明 2.2 2.5 10 15 10 572 10 571 10 15 10 AlGaInP

*正准备批量生产

*

InGaN

AlGaInP

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.0013g



251发光二极管

5-1-3 表面贴装型单色 5-1-3 表面贴装型单色

■表面贴装型侧面发光二极管
SEC4001 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEC4201C 1.9 2.5 10 10 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEC4801C 1.9 2.5 10 16 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEC4901C 1.9 2.5 10 13 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEC4701C 2.0 2.5 10 25 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEC4401C 2.0 2.5 10 22 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEC4401E-TG 2.0 2.5 10 11 20 558 10 564 10 20 10 GaP
SEC4501C 2.0 2.5 10 8.0 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SECU4401C-TG 2.1 2.5 20 25 20 564 20 564 20 12 20 AlGaInP
SECT4D01C-S 3.3 4.0 20 150 20 525 20 520 20 35 20 InGaN
SECT4E01C-S 3.3 4.0 20 50 20 468 20 465 20 25 20 InGaN

* 正准备批量生产

*

*
*
*

*
*

红色

琥珀

橙色

黄色

绿色

深绿

纯绿

高亮度

超高亮度

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

透明绿

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

绿色

纯绿

蓝色

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
3.

0
1.5

4-R0.35

1.0

2.
5

(1
.6

)
(0

.6
)

1.
5

2.
0

0.9

1.4

(0.5)

±0.1

阴极标记
树脂

印刷电路板

阳极

阴极

最大0.1

電極バリ

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

印刷电路板

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.008g



252 发光二极管

5-1-3 表面贴装型单色 5-1-3 表面贴装型单色

■表面贴装型侧面发光二极管（内透镜型）
SEC4003 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEC4203C 1.9 2.5 10 15 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEC4803C 1.9 2.5 10 20 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEC4903C 1.9 2.5 10 15 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEC4703C 2.0 2.5 10 35 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEC4403C 2.0 2.5 10 33 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEC4403E-TG 2.0 2.5 10 15 20 558 10 564 10 20 10 GaP
SEC4503C 2.0 2.5 10 10 20 555 10 559 10 20 10 GaP

* 正准备批量生产

*
*
*
*
*
*

红色

琥珀

橙色

黄色

绿色

深绿

纯绿

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

透明绿

水色透明

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

±0.1

0.45

0.
6

1.03

2.
53

0.9

1.4

1.
7

ø
1.

0

2.
0

1.
6

(0.5)1.5

3.
0

1.3阴极标记

树脂

印刷电路板 阳极

阴极

最大0.1
電極バリ

透镜

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

印刷电路板

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.008g



253发光二极管

5-1-3 表面贴装型单色 5-1-3 表面贴装型单色

■3.0×1.5 表面贴装型发光二极管（平透镜型）
SEC1001 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEC1101C 2.0 2.5 10 1.5 20 700 10 625 10 100 10 GaP
SEC1601C 1.7 2.2 10 25 20 660 10 642 10 30 10 GaAlAs
SEC1201C 1.9 2.5 10 10 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEC1801C 1.9 2.5 10 16 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEC1901C 1.9 2.5 10 13 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEC1701C-YG 2.0 2.5 10 25 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEC1401C 2.0 2.5 10 22 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEC1401E-TG 2.0 2.5 10 11 20 558 10 564 10 20 10 GaP
SEC1501C 2.0 2.5 10 8.0 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SEC1E01C 3.9 4.8 20 6.0 20 430 20 466 20 65 20 GaN
SECU1701C 2.1 2.5 20 50 20 572 20 571 20 15 20 AlGaInP
SECU1401C-S 2.1 2.5 20 13 20 562 20 562 20 12 20 AlGaInP
SECU1401C-TG 2.1 2.5 20 25 20 564 20 564 20 12 20 AlGaInP
SECK1E01C-D 3.6 4.0 20 30 20 468 20 470 20 30 20 GaN on Si
SECK1WA01Y-D 3.6 4.0 20 60 20 色度:x=0.316, y=0.322 GaN on Si
SECK1WC01Y-D 3.6 4.0 20 45 20 色度:x=0.453, y=0.400 GaN on Si
SECK1WD01G-D 3.6 4.0 20 50 20 色度:x=0.155, y=0.291 GaN on Si
SECK1WH01G-D 3.6 4.0 20 75 20 色度:x=0.224, y=0.403      GaN on Si
SECU1901C-S 2.0 2.5 10 30 10 590 10 590 10 15 10 AlGaInP
SECT1D01C-S 3.3 4.0 20 180 20 515 20 520 20 35 20 InGaN
SECT1E01C-S 3.3 4.0 20 50 20 460 20 465 20 25 20 InGaN

深红

高亮度红色

红色

琥珀

橙色

黄色

绿色

深绿

纯绿

蓝色

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

透明绿

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

水色透明

散射黄

散射黄

散射绿

散射绿

水色透明

水色透明

水色透明

黄色

绿色

绿色

蓝色

白色

灯泡色

彩蓝绿

彩绿

橙色

纯绿

蓝色

高亮度

超高亮度

* 正准备批量生产

*

*

1.5

3.
0

2.
0

1.
5

0.9 (0.5)

1.4

1.
6

0.
6

1.3阴极标记

树脂

印刷
电路板

阳极

阴极

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.008g



254 发光二极管

5-1-3 表面贴装型单色

■3.0×1.5 表面贴装型发光二极管（内透镜型）
SEC1003 系列

高亮度

超高亮度

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEC1603C 高亮度红色 水色透明 1.7 2.2 10 35 20 660 10 642 10 30 10 GaAlAs
SEC1203C 红色 水色透明 1.9 2.5 10 15 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP
SEC1803C 琥珀 水色透明 1.9 2.5 10 20 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP
SEC1903C 橙色 水色透明 1.9 2.5 10 15 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP
SEC1703C 黄色 水色透明 2.0 2.5 10 35 20 570 10 571 10 30 10 GaP
SEC1403C 绿色 水色透明 2.0 2.5 10 33 20 560 10 567 10 20 10 GaP
SEC1403E-TG 深绿 透明绿 2.0 2.5 10 15 20 558 10 564 10 20 10 GaP
SEC1503C 纯绿 水色透明 2.0 2.5 10 10 20 555 10 559 10 20 10 GaP
SECU1703C 黄色 水色透明 2.1 2.5 20 70 20 572 20 571 20 15 20 AlGaInP
SECU1403C-S 绿色 水色透明 2.1 2.5 20 40 20 562 20 562 20 12 20 AlGaInP
SECU1403C-TG 绿色 水色透明 2.1 2.5 20 75 20 564 20 564 20 12 20 AlGaInP
SECS1203C 红色 水色透明 1.9 2.5 20 100 20 635 20 625 20 15 20 AlGaInP
SECS1803C 琥珀 水色透明 1.9 2.5 3 10 3 615 3 607 20 15 3 AlGaInP
SECS1903C 橙色 水色透明 1.9 2.5 20 70 20 590 20 590 20 15 20 AlGaInP

1.5
3.

0

2.
0

1.
7

1.4
(0.5)0.9

1.
6

0.
6

1.3

ø
1.

0
透镜 树脂

阳极

阴极阴极标记

印刷
电路板

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.008g



255发光二极管

5-1-3 表面贴装型双色

■3.0×2.5  表面贴装型二元素发光二极管（平透镜型）
SEC2002 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEC2762C-YG
A: 高亮度红色

水色透明
1.7 2.2 10 20 20 660 10 642 10 30 10 GaAlAs

B: 黄色  2.0 2.5 10 20 20 570 10 571 10 30 10 GaP

SEC2462C
A: 高亮度红色

水色透明
1.7 2.2 10 20 20 660 10 642 10 30 10 GaAlAs

B: 绿色 2.0 2.5 10 20 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SEC2422C
A: 红色

水色透明
1.9 2.5 10 10 20 630 10 620 10 35 10 GaAsP

B: 绿色 2.0 2.5 10 20 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SEC2492C
A: 橙色

水色透明
1.9 2.5 10 10 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP

B: 绿色 2.0 2.5 10 20 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SEC2592C
A: 橙色

水色透明
1.9 2.5 10 10 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP

B: 纯绿 2.0 2.5 10 5.0 20 555 10 559 10 20 10 GaP

SEC2442C
A: 绿色

水色透明
2.0 2.5 10 20 20 560 10 567 10 20 10 GaP

B: 绿色 2.0 2.5 10 20 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SEC2552C
A: 纯绿

水色透明
2.0 2.5 10 5.0 20 555 10 559 10 20 10 GaP

B: 纯绿 2.0 2.5 10 5.0 20 555 10 559 10 20 10 GaP

2.5
1.5

3.
0

2.
0

1.
5

1.4±0.1

1.
0

1.
0

0.90.6±0.10.9 (0.5)

印刷电路板

阳极

阴极

阴极标记

树脂

  1/2 = 70°θ ·   ·

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
B A

内部結線図

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.013g



256 发光二极管

■3.0×2.5  表面贴装型二元素发光二极管（内透镜型）
SEC2004 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料VF
(V)

典型 典型 典型 典型典型最大

条件
IF (mA)

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

λP
(nm)

条件
IF (mA)

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

λd
(nm)

条件
IF (mA)

SEC2764C
A: 高亮度红色

水色透明
1.7 2.2 10 50 20 660 10 642 10 30 10 GaAlAs

B: 黄色 2.0 2.5 10 50 20 570 10 571 10 30 10 GaP

SEC2484C
A: 琥珀

水色透明
1.9 2.5 10 20 20 610 10 605 10 35 10 GaAsP

B: 绿色  2.0 2.5 10 30 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SEC2494C
A: 橙色

水色透明
1.9 2.5 10 20 20 587 10 590 10 33 10 GaAsP

B: 绿色  2.0 2.5 10 30 20 560 10 567 10 20 10 GaP

SEC2774C
A: 黄色

水色透明
2.0 2.5 10 50 20 570 10 571 10 30 10 GaP

B: 黄色  2.0 2.5 10 50 20 570 10 571 10 30 10 GaP

SEC2554C
A: 纯绿

水色透明
2.0 2.5 10 10 20 555 10 559 10 20 10 GaP

B: 纯绿  2.0 2.5 10 10 20 555 10 559 10 20 10 GaP

2.5
1.5

0.8

1.8

3.
0

2.
0

1.
5

1.4±0.1

1.
0

1.
0

0.90.6±0.10.9 (0.5)

透镜

印刷电路板

阳极

阴极

阴极标记

树脂

  1/2 = 30°θ ·   ·

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

B A

内部結線図

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.013g

5-1-4 表面贴装型双色
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■表面贴装型三元素发光二极管
SEC3M00 系列

型号 发光颜色 透镜颜色

正向电压 发光强度 峰值波长 主波长 光谱半带宽

芯片材料 备注
VF
(V)

典型 最大

条件
IF (mA)

典型

Iv
(mcd)

条件
IF (mA)

典型

λP
(nm)

条件
IF (mA)

典型

∆λ
(nm)

条件
IF (mA)

典型

λd
(nm)

条件
IF (mA)

3.3 4.0 20 34 20 470 20 465 20 25 20 InGaN
SECT3M02C-S 超高亮度 水色透明 1.9 2.5 20 96 20 635 20 625 20 15 20 AlGaInP 共阳极

3.2 4.0 20 162 20 530 20 520 20 35 20 InGaN

A:蓝色

B:红色

C:绿色

* 正在准备批量生产

*

3.
0

1.
0

1.
0

0.6 0.9

±0.1

±0.1

(0.5)

2.
0

1.
7

1.4

0.9
1.5
2.5

A B C

④ ③

① ②

① ②

④ ③

阴极

阴极

阴极

阳极

阴极标记

树脂 印刷电路板

A : 绿色
B : 红色
C : 蓝色

–90°

–60°

–30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.013g

5-1-5 表面贴装型三元素发光二极管
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■绝对最大额定值

条件

 
f＝1kHz, tw≦100μs

 
施加直流电压的情况下，在每个引脚与散热器之间

 
 

单位

mA
mA
V
V
℃

℃

参数

IF 
IFP 
VR 
VIS 
Top 
Tstg

额定值

40／元件

100／元件

5
±60

—40 到 ＋85
—40 到 ＋90

■特性
 • 高效率与高输出，这是由于布置了多个高效率芯

片

 • 实现了低热阻，这是由于采用了热源与散热结构

分布式布置（8 元件型为 6℃/W）

 • 照明表面上的亮度不规则度很小，这是由于芯片

布置密集，发光的辉度（光度）非常均匀。

 • 通过将芯片串联起来，可以节省驱动电路

 • 各种芯片配置均有提供（最多 10 个芯片，标准产

品系列：8 个芯片）

■用途
 • 扫描仪和娱乐设备的光源

 • LCD 与广告显示器之类的背光

 • 户外场所（花园灯、街灯）、橱窗（食品、服

装）、自动贩卖机、冰箱、商店照明 

■元件数与元件连接产品列表

■色度列表   

元件连接

５元件串联×2
８元件并联

４元件串联×2
２元件串联×4
６元件并联

３元件串联×2
２元件串联×3

元件数

10

8
 

6
 

0.3616 
0.3552 
0.3324 
0.3326 
0.4834 
0.4594 
0.4153 
0.4305 

0.3875 
0.3476 
0.3296 
0.3635 
0.4382 
0.3971 
0.3862 
0.4218 

4600~5500
(5000)

2600~3250
(2900)

芯片材料K
（中心值）

yx

色温色度光强度总计（所有元件总计）正向电压（每个元件）

型号 发光颜色

SEP8WN2001

SEP8WL2001

昼光色

灯泡色

元件数 元件连接
热阻

（℃/W）
φ

(Im)
典型

8

8

4元件串联x2

4元件串联x2

6

6

3.1

3.1

3.8

3.8

20

20

40

40

20/元件

20/元件

InGaN

InGaN

VF
(V)

典型 最大

条件
IF (mA)

条件
IF (mA)

* 如需了解元件数、元件连接以及发光颜色的产品列表，请与本公司销售人员联系。

0.3040 
0.3110 
0.2800 
0.2640 
0.3274 
0.3282 
0.3064 
0.2998 
0.3616 
0.3552 
0.3324 
0.3326 
0.3985 
0.3849 
0.3584 
0.3652 
0.4305 
0.4141 
0.3856 
0.3966 
0.4834 
0.4594 
0.4153 
0.4305 

0.3300 
0.2940 
0.2580 
0.2870 
0.3673 
0.3297 
0.3091 
0.3396 
0.3875 
0.3476 
0.3296 
0.3635 
0.4102 
0.3668 
0.3499 
0.3880 
0.4218 
0.3834 
0.3693 
0.4044 
0.4382 
0.3971 
0.3862 
0.4218 

y 色温 [K]（中心值）x颜色

蓝白色

日光

昼光色

白色

暖白

灯泡色

WA

WD

WN

WE

WW

WL

7000~14000 (8300)

5700~7100 (6400)

4600~5500 (5000)

3800~4500 (4200)

3250~3800 (3500)

2600~3250 (2900)

符号

■色度图

0.25 0.3

WA

WD

WN

WE
WW WL

黑色物体辐射

（* 基于 CIE 1931 颜色空间）

0.35

X

Y

0.4 0.45 0.50.2

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

■光电特性     

5-1-6 多芯片发光二极管模块
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■外形尺寸（SEP） （单位：mm）

13.7

0.4

P1.27 x 7=8.89

13.3

11.4

R0.5

5.0

0.8

1.6

0.
1±

0.
1

(8.43)

R1.8

13.3

4.
23

0.
25

1.
5

2.
4

2.
5

5.
23

3 

电极标记

 散热器

引脚放大视图

2 栅极

产品重量：约0.54g

尺寸公差：±0.2

■方向特性（代表性示例）　　　　　　　　　　　　　　　　          ■内部电路图（4 元件串联×2）

0
相对发光强度

0 10–10
–20

–30

–40

–50

–60

–70

–80

–90

20
30

40

50

60

70

80

90
50 100

1 2 3 4 5 6 7 8

16 15 14 13 12 11 10 9

5-1-6 多芯片发光二极管模块
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5-2 红外线发光二极管

ø
5.

6±
0.

2
A

ø5.0±0.2

0.
5±

0.
1

0.5±0.1
(1

.0
)

(2.54)

0.5±0.1

阴
极

树
脂
块
最
大

1.
5

树
脂
毛
边
最
大

0.
3

最
小

23
.0

最
小

1.
0

最大0.65

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

SID1010M系列 SID1010XM系列

型号 透镜颜色

正向电压 辐射强度 峰值波长 光谱半带宽

VF
(V)

典型 典型 典型最大

条件
IF (mA)

le
(mW/sr)
典型

条件
λP

(nm)
条件

IF (mA)
∆λ

(nm)
条件

IF (mA)
芯片材料

备注
(尺寸 A)

SID1010CM 水色透明 1.3 1.5 50 130 (恒定电压) Vcc=3V, R=2.2Ω 940 50 50 50 GaAs 7.6±0.2
SID1K10CM 水色透明 1.3 1.5 50 200 (恒定电压) Vcc=3V, R=2.2Ω 940 50 50 50 GaAs 7.6±0.2
SID1010CXM 水色透明 1.3 1.5 50 80 (恒定电压) Vcc=3V, R=2.2Ω 940 50 50 50 GaAs 6.9±0.2
SID1K10CXM 水色透明 1.3 1.5 50 110 (恒定电压) Vcc=3V, R=2.2Ω 940 50 50 50 GaAs 6.9±0.2

绝对最大额定值
项目

IF
△IF
IFP

VR

Top
Tstg

单位
mA

mA/°C
mA
V
°C
°C

额定值
100

-1.33
1000

5
-30~+85
-30~+100

条件

25°C以上
f=1kHz, tw≦10μs

■5φ 圆形红外线发光二极管
SID1010M 系列

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.30g
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5-2 红外线发光二极管

■5φ 圆形红外线发光二极管
SID1050M 系列（直接安装型可用）

型号 透镜颜色

正向电压 辐射强度 峰值波长 光谱半带宽

VF
(V)

典型 典型 典型最大

条件
IF (mA)

le
(mW/sr)
典型

条件
λP

(nm)
条件

IF (mA)
∆λ

(nm)
条件

IF (mA)
芯片材料 备注 

SID1050CM 水色透明 1.3 1.5 50 250 (恒定电压) Vcc=3V, R=2.2Ω 940 50 50 50 GaAs –        

0.
5±

0.
1

9.
4±

0.
3

ø5.0±0.2

0.5±0.1 0.5±0.1

    

(2.54)

阳
极

阴
极

最
小

1.
0

最
小

21
.0

树
脂

块
最

大
0.

8
树

脂
毛

边
最

大
0.

3

0.65
最大

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.31g

绝对最大额定值
项目

IF
△IF
IFP

VR

Top
Tstg

单位
mA

mA/°C
mA
V
°C
°C

额定值
100

-1.33
1000

5
-30~+85

-30~+100

条件

25°C以上
f=1kHz, tw≦10μs
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■5φ 圆形红外线发光二极管
SID300／1003 系列

型号 透镜颜色

正向电压 辐射强度 峰值波长 光谱半带宽

VF
(V)

典型 典型 典型最大

条件
IF (mA)

le
(mW/sr)
典型

条件
λP

(nm)
条件

IF (mA)
∆λ

(nm)
条件

IF (mA)
芯片材料

备注 
(尺寸 A)

SID303C 水色透明 1.3 1.5 50 80 (恒定电压) Vcc=3V, R=2.2Ω 940 50 50 50 GaAs 3.0±0.5
SID313BP 透明淡紫 1.3 1.5 50 130 (恒定电压) Vcc=3V, R=2.2Ω 940 50 50 50 GaAs 3.6±0.5
SID1003BQ 透明深蓝偏淡 1.3 1.5 50 180 (恒定电压) Vcc=3V, R=2.2Ω 940 50 50 50 GaAs 3.6±0.5
SID307BR 透明深蓝 1.3 1.5 50 200 (恒定电压) Vcc=3V, R=2.2Ω 940 50 50 50 GaAs 4.2±0.5
SID1G307C 水色透明 1.5 1.8 50 50 IF=50mA 850 50 40 50 GaAlAs 4.2±0.5
SID1G313C 水色透明 1.5 1.8 50 30 IF=50mA 850 50 40 50 GaAlAs 3.6±0.5

5.
6

8.
5±

0.
5

(2.54)

0.85+0.1

0.
6±

0.
1

0.6±0.1

ø4.8±0.2

(0
.8

)
A

0.6±0.1

最
小

24
.0

阳
极

最大1.1

树
脂
块
最
大

1.
5

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

阴
极

最
小

2.
0

SID303C SID313BP
SID1003BQ

SID307BR
SID1G307C

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%
90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.35g

5-2 红外线发光二极管 5-2 红外线发光二极管

绝对最大额定值
项目

IF
△IF
IFP

VR

Top
Tstg

单位
mA

mA/°C
mA
V
°C
°C

额定值
100

-1.33
1000

5
-30~+85
-30~+100

条件

25°C以上
f=1kHz, tw≦10μs
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■3φ 圆形红外线发光二极管
SID2010 系列

型号 透镜颜色

正向电压 辐射强度 峰值波长 光谱半带宽

VF
(V)

典型 典型 典型最大

条件
IF (mA)

le
(mW/sr)
典型

条件
λP

(nm)
条件

IF (mA)
∆λ

(nm)
条件

IF (mA)
芯片材料 备注

SID2010C 水色透明 1.3 1.5 50 7 IF=50mA 940 50 50 50 GaAs –        
SID2K10C 水色透明 1.3 1.5 50 14 IF=50mA 940 50 50 50 GaAs –        

1.
7

ø3.8

0.
4

3.
5±

0.
1

(1
.3

)
0.45±0.1

ø3.1±0.1

(2.54)

0.4±0.1
最

小
1.

0
最

小
25

.8 最大0.65

树
脂

毛
边

最
大

0.
3

树
脂

块
最

大
1.

5

阴
极

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.12g

5-2 红外线发光二极管 5-2 红外线发光二极管

绝对最大额定值
项目

IF
△IF
IFP

VR

Top
Tstg

单位
mA

mA/°C
mA
V
°C
°C

额定值
100

-1.33
1000

5
-30~+85

-30~+100

条件

25°C以上
f=1kHz, tw≦10μs
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5-2 红外线发光二极管

■3×1.5 表面贴装型红外线发光二极管（内透镜型）
SEC1003C 系列

型号 透镜颜色

正向电压 辐射强度 峰值波长 光谱半带宽

VF
(V)

典型 典型 典型最大

条件
IF (mA)

le
(mW/sr)
典型

条件
λP

(nm)
条件

IF (mA)
∆λ

(nm)
条件

IF (mA)
芯片材料 备注 

SEC1G03C 水色透明 1.5 1.8 50 3 IF=50mA 850 50 40 40 GaAlAs –        

1.5
3.

0

2.
0

1.
7

1.4
(0.5)0.9

1.
6

0.
6

1.3

ø
1.

0
透镜 树脂

阳极

阴极阴极标记

印刷
电路板

90°

60°

30°
0°

90°

60°

30°

050100% 50 100%

方向特性（代表性示例） 外形尺寸 （单位：mm）

　　　　　　　　尺寸公差±0.3

　　　　　　　　产品重量：约0.008g

绝对最大额定值
项目

IF
△IF
IFP

VR

Top
Tstg

单位
mA

mA/°C
mA
V
°C
°C

额定值
100

-1.33
1000

5
-30~+85
-30~+100

条件

25°C以上
f=1kHz, tw≦10μs
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 型号 类别 说明 页码 
    

 型号 类别 说明 页码 
    

型号索引  

2SA1186 三极管 音频用/通用 (LAPT) 150

2SA1215 三极管 音频用/通用 (LAPT) 150

2SA1216 三极管 音频用/通用 (LAPT) 150

2SA1262 三极管 通用 150

2SA1294 三极管 音频用/通用 (LAPT) 150

2SA1295 三极管 音频用/通用 (LAPT) 150

2SA1303 三极管 音频用/通用 (LAPT) 150

2SA1386 三极管 音频用/通用 (LAPT) 150

2SA1386A 三极管 音频用/通用 (LAPT) 150

2SA1488 三极管 通用 150

2SA1488A 三极管 通用 150

2SA1492 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA1493 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA1494 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA1567 三极管 通用【低 VCE（饱和）】 150

2SA1568 三极管 通用【低 VCE（饱和）】 150

2SA1667 三极管 音频驱动器用/通用 150

2SA1668 三极管 音频驱动器用/通用 150

2SA1673 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA1693 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA1694 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA1695 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA1725 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA1746 三极管 通用 150

2SA1859 三极管 音频驱动器用/通用 150

2SA1859A 三极管 音频驱动器用/通用 150

2SA1860 三极管 音频用/通用 (LAPT) 150

2SA1907 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA1908 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA1909 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA2151 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SA2151A 三极管 音频用/通用（单发射极） 150

2SB1257 三极管 通用（达林顿） 150

2SB1258 三极管 通用（达林顿） 150

2SB1259 三极管 通用（达林顿） 150

2SB1351 三极管 通用（达林顿） 150

2SB1382 三极管 通用（达林顿） 150

2SB1383 三极管 通用（达林顿） 150

2SB1420 三极管 通用（达林顿） 150

2SB1559 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SB1560 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SB1570 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SB1587 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SB1588 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SB1647 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SB1648 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SB1649 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SB1685 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SB1686 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SB1687 三极管 音频用/通用（达林顿） 150

2SC2837 三极管 音频用/通用 (LAPT) 152

2SC2921 三极管 音频用/通用 (LAPT) 152

2SC2922 三极管 音频用/通用 (LAPT) 152

2SC3179 三极管 通用 152

2SC3263 三极管 音频用/通用 (LAPT) 152

2SC3264 三极管 音频用/通用 (LAPT) 152

2SC3284 三极管 音频用/通用 (LAPT) 152

2SC3519 三极管 音频用/通用 (LAPT) 152

2SC3519A 三极管 音频用/通用 (LAPT) 152

2SC3835 三极管 直流-直流转换器用/通用 152

2SC3851 三极管 通用 152

2SC3851A 三极管 通用 152

2SC3852 三极管 “通用【高 hFE，低 VCE（饱和）】” 152

2SC3852A 三极管 “通用【高 hFE，低 VCE（饱和）】” 152

2SC3856 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC3857 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC3858 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC3927 三极管 交流 200V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4024 三极管 直流-直流转换器用/通用 152

2SC4064 三极管 通用【低 VCE（饱和）】 152

2SC4131 三极管 直流-直流转换器用/通用 152

2SC4138 三极管 交流 100V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4140 三极管 交流 100V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4153 三极管 直流-直流转换器用/通用 152

2SC4300 三极管 交流 200V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4301 三极管 交流 200V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4304 三极管 交流 200V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4381 三极管 音频驱动器用/通用 152

2SC4382 三极管 音频驱动器用/通用 152

2SC4388 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC4445 三极管 交流 200V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4466 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC4467 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC4468 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC4495 三极管 音频温度补偿用/通用 152

2SC4511 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC4518 三极管 交流 200V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4518A 三极管 交流 200V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4546 三极管 交流 100V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4706 三极管 交流 200V 系统开关式电源用/通用 152

2SC4883 三极管 音频驱动器用/通用 152

2SC4883A 三极管 音频驱动器用/通用 152

2SC4886 三极管 音频用/通用 (LAPT) 152

2SC5071 三极管 交流 100V 系统开关式电源用/通用 152

2SC5099 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC5100 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC5101 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC5130 三极管 交流 100V 系统开关式电源用/通用 152

2SC5287 三极管 交流 200V 系统开关式电源用/通用 152

2SC6011 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SC6011A 三极管 音频用/通用（单发射极） 152

2SD1769 三极管 通用（达林顿） 154

2SD1785 三极管 通用（达林顿） 154

2SD1796 三极管 通用（达林顿） 154

2SD2014 三极管 通用（达林顿） 154

2SD2015 三极管 通用（达林顿） 154

2SD2016 三极管 通用（达林顿） 154

2SD2017 三极管 通用（达林顿） 154

2SD2045 三极管 通用（达林顿） 154

2SD2081 三极管 通用（达林顿） 154

2SD2082 三极管 通用（达林顿） 154

2SD2083 三极管 通用（达林顿） 154

2SD2141 三极管 通用（达林顿） 154

2SD2389 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SD2390 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SD2401 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SD2438 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SD2439 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SD2560 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SD2561 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SD2562 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SD2641 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SD2642 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SD2643 三极管 音频用/通用（达林顿） 154

2SK1188 三极管 MOS FET 158

2SK2420 三极管 MOS FET 158

2SK2701A 三极管 MOS FET 158

2SK2778 三极管 MOS FET 158
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2SK2779 三极管 MOS FET 158

2SK2803 三极管 MOS FET 158

2SK2848 三极管 MOS FET 158

2SK2943 三极管 MOS FET 158

2SK3003 三极管 MOS FET 158

2SK3004 三极管 MOS FET 158

2SK3199 三极管 MOS FET 158

2SK3710A 三极管 MOS FET 158

2SK3711 三极管 MOS FET 158

2SK3800 三极管 MOS FET 158

2SK3801 三极管 MOS FET 158

AG01 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

AG01A 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

AG01Y 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

AG01Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

AK 03 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 198

AK 04 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 198

AK 06 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

AK 09 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

AL01 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

AL01Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

AM01 二极管 整流二极管（轴向） 191

AM01A 二极管 整流二极管（轴向） 191

AM01Z 二极管 整流二极管（轴向） 191

AP01C 二极管 超快恢复二极管（轴向） 197

AS01 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

AS01A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

AU01 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

AU01A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

AU01Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

AU02 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

AU02A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

AU02Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EG01 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

EG01A 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

EG01C 二极管 超快恢复二极管（轴向） 197

EG01Y 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

EG01Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

EG 1 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

EG 1A 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

EG 1Y 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

EG 1Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

EH 1 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EK 04 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 198

EK 06 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

EK 09 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

EK 14 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 198

EK 16 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

EK 19 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

EKV550 三极管 MOS FET 158

EL02Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

EL 1 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

EL 1Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

EM01 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM01A 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM01Z 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM 1 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM 1A 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM 1B 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM 1C 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM 1Y 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM 1Z 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM 2 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM 2A 二极管 整流二极管（轴向） 191

EM 2B 二极管 整流二极管（轴向） 191

EN 01Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

EP01C 二极管 超快恢复二极管（轴向） 197

ES01A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

ES01F 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

ES 1 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

ES 1F 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

ES 1Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EU01 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EU01Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EU02 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EU02A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

EU02Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EU 1 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EU 1Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EU 2 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EU 2A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

EU 2YX 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

EU 2Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

FKP202 三极管 MOS FET 158

FKP250A 三极管 MOS FET 158

FKP252 三极管 MOS FET 158

FKP253 三极管 MOS FET 158

FKP280A 三极管 MOS FET 158

FKP300A 三极管 MOS FET 158

FKP330C 三极管 MOS FET 158

FKV460S 三极管 MOS FET 158

FKV550N 三极管 MOS FET 158

FKV550T 三极管 MOS FET 158

FKV660S 三极管 MOS FET 158

FM2-2202 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FMB-2204 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 198

FMB-2206 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 199

FMB-2304 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 198

FMB-2306 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 199

FMB-24 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 198

FMB-24H 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 198

FMB-24L 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 198

FMB-24M 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 198

FMB-26 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 199

FMB-26L 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 199

FMB-29 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 199

FMB-29L 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 199

FMB-G14 二极管 肖特基势垒二极管 (F2pin) 198

FMB-G14L 二极管 肖特基势垒二极管 (F2pin) 198

FMB-G16L 二极管 肖特基势垒二极管 (F2pin) 199

FMB-G19L 二极管 肖特基势垒二极管 (F2pin) 199

FMB-G24H 二极管 肖特基势垒二极管 (F2pin) 198

FMC-26U 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMC-26UA 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 197

FMC-28U 二极管 超快恢复二极管（片式） 197

FMC-28UA 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 197

FMC-G28S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 197

FMC-G28SL 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 197

FMD-4206S 二极管 超快恢复二极管（片式） 197

FMD-G26S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 197

FME-2106 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FME-210B 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FME-220B 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FME-230B 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FME-24H 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FMEN-210A 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FMEN-215A 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FMEN-220A 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200
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FMEN-230A 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FMEN-430A 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FMG-12R 二极管 超快恢复二极管（片式） 195

FMG-12S 二极管 超快恢复二极管（片式） 195

FMG-13R 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-13S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-14R 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-14S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-22R 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-22S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-23R 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-23S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-24R 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-24S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-26R 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-26S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMG-G26S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FMG-G2CS 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 197

FMJ-2203 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FMJ-2303 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FMJ-23L 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 200

FML-12S 二极管 超快恢复二极管（片式） 195

FML-13S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FML-14S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FML-22S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FML-23S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FML-24S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FML-4202S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FML-4204S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FML-G12S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 195

FML-G13S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FML-G14S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FML-G16S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FML-G22S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FMM-22R 二极管 整流二极管（片式） 191

FMM-22S 二极管 整流二极管（片式） 191

FMM-24R 二极管 整流二极管（片式） 191

FMM-24S 二极管 整流二极管（片式） 191

FMM-26R 二极管 整流二极管（片式） 191

FMM-26S 二极管 整流二极管（片式） 191

FMN-G12S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 195

FMN-G14S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FMN-G16S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FMP-G12S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 195

FMP-G5HS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMQ-G1FS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMQ-G2FLS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMQ-G2FMS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMQ-G2FS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMQ-G5FMS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMQ-G5GS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMR-G5HS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMU-12R 二极管 快速恢复二极管（片式） 193

FMU-12S 二极管 快速恢复二极管（片式） 193

FMU-14R 二极管 快速恢复二极管（片式） 193

FMU-14R 二极管 快速恢复二极管（片式） 193

FMU-16S 二极管 快速恢复二极管（片式） 194

FMU-16R 二极管 快速恢复二极管（片式） 194

FMU-22S 二极管 快速恢复二极管（片式） 193

FMU-22R 二极管 快速恢复二极管（片式） 193

FMU-24R 二极管 快速恢复二极管（片式） 193

FMU-24S 二极管 快速恢复二极管（片式） 193

FMU-26R 二极管 快速恢复二极管（片式） 194

FMU-26S 二极管 快速恢复二极管（片式） 194

FMU-G16S 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMU-G26S 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMU-G2FS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMU-G2YXS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 193

FMV-G5FS 二极管 快速恢复二极管 (F2Pin) 194

FMW-2156 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 199

FMW-2204 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 198

FMW-24H 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 198

FMW-24L 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 198

FMW-4306 二极管 肖特基势垒二极管（片式） 199

FMX-12S 二极管 超快恢复二极管（片式） 195

FMX-2203 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMX-22S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMX-22SL 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMX-23S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMX-4202S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMX-4203S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMXA-1054S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FMXA-1104S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FMXA-1106S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 197

FMXA-2102ST 二极管 超快恢复二极管（片式） 195

FMXA-2153S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMXA-2202S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMXA-2203S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMXA-4203S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMXB-2102 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

FMX-G12S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 195

FMX-G14S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FMX-G16S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FMX-G22S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 196

FMX-G26S 二极管 超快恢复二极管 (F2Pin) 197

FMXJ-2164S 二极管 超快恢复二极管（片式） 196

MPE-220A 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

MPEN-230AF 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 200

MPL-102S 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

MPL-1036S 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

MPXA-1104S 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

MPXA-1106S 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

PG001M 集成电路 SLA704xM 用串行信号发生器 128

PZ628 二极管 功率齐纳二极管（轴向） 202

RA 13 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

RBV-1306 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-1506 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-1506J 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-1506S 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-150C 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-2506 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-601 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-602 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-602L 二极管 整流二极管（桥式超快恢复二极管） 192

RBV-604 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-606 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-606H 二极管 整流二极管（桥式） 192

RBV-608 二极管 整流二极管（桥式） 192

RC 2 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RD 2A 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

RF 1A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RF 1B 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RG 1C 二极管 超快恢复二极管（轴向） 197

RG 2 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

RG 2A 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

RG 2Y 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RG 2Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RG 4AS 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196
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RG 4C 二极管 超快恢复二极管（轴向） 197

RG 4S 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

RG 4Y 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RG 4ZS 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RG 10 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

RG 10A 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

RG 10Y 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RG 10Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RH 1A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RH 1B 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RH 1C 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RH 1Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RH 2D 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RH 2F 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RH 3F 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RH 3G 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RH 4F 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RJ 43 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 200

RK 14 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 198

RK 16 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

RK 19 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

RK 34 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 198

RK 36 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

RK 39 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

RK 44 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 198

RK 46 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

RK 49 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 199

RL 2 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

RL 2Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RL 3 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

RL 3A 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

RL 3Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RL 4A 二极管 超快恢复二极管（轴向） 196

RL 4Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RL 10Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RM 1 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 1A 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 1B 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 1C 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 1Z 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 2 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 2A 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 2B 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 2C 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 2Z 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 3 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 3A 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 3B 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 3C 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 4 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 4A 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 4AM 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 4C 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 4Y 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 4Z 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 10 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 10A 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 10B 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 10Z 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 11A 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 11B 二极管 整流二极管（轴向） 191

RM 11C 二极管 整流二极管（轴向） 191

RN 1Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RN 2Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RN 3Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RN 4Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RO 2 二极管 整流二极管（轴向） 191

RO 2B 二极管 整流二极管（轴向） 191

RO 2C 二极管 整流二极管（轴向） 191

RO 2Z 二极管 整流二极管（轴向） 191

RP 1H 二极管 超快恢复二极管（轴向） 197

RP 3F 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RS 1A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RS 1B 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RS 3FS 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RS 4FS 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 1 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 1A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 1B 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 1C 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 1P 二极管 超快恢复二极管（轴向） 197

RU 2 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 2AM 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 2B 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 2C 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 2M 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 2YX 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 2Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 3 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 3A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 3AM 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 3B 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 3C 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 3M 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 3YX 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 4 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 4A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 4AMS 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 4B 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 4C 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 4D 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 4DS 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 4M 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 4Y 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 4YX 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 4Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 20A 二极管 快速恢复二极管（轴向） 194

RU 30 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 30Y 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 30Z 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RU 31 二极管 快速恢复二极管（轴向） 193

RW54 二极管 肖特基势垒二极管（轴向） 198

RX 3Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

RX 10Z 二极管 超快恢复二极管（轴向） 195

SAI01 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 42

SAI02 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 42

SAI03 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 42

SAI06 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 42

SCM1101M 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 140

SCM1103M 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 140

SCM1104M 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 140

SCM1105MF 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 140

SDA05 三极管 3 相电机驱动用阵列（表面贴装） 160

SDC03 三极管 灌驱动用阵列（表面贴装） 160

SDC04 三极管 灌驱动用阵列（表面贴装） 160

SDC06 三极管 灌驱动用阵列（表面贴装） 160

SDC07 三极管 3 相电机驱动用阵列（表面贴装） 160

SDH02 三极管 灌驱动用阵列（表面贴装） 160
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SDK03M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路（表面贴装） 116

SEC1101C 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SEC1201C 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SEC1203C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SEC1401C 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SEC1401E-TG 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SEC1403C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SEC1403E-TG 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SEC1501C 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SEC1503C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SEC1601C 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SEC1603C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SEC1701C-YG 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SEC1703C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SEC1801C 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SEC1803C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SEC1901C 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SEC1903C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SEC1E01C 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SEC1G03C 发光二极管 3×1.5 红外线表面贴装内透镜型发光二极管 264

SEC2422C 发光二极管 3×2.5 表面贴装 2 元素发光二极管 255

SEC2442C 发光二极管 3×2.5 表面贴装 2 元素发光二极管 255

SEC2462C 发光二极管 3×2.5 表面贴装 2 元素发光二极管 255

SEC2484C 发光二极管 3×2.5 表面贴装内透镜型 2 元素发光二极管 256

SEC2492C 发光二极管 3×2.5 表面贴装 2 元素发光二极管 255

SEC2494C 发光二极管 3×2.5 表面贴装内透镜型 2 元素发光二极管 256

SEC2552C 发光二极管 3×2.5 表面贴装 2 元素发光二极管 255

SEC2554C 发光二极管 3×2.5 表面贴装内透镜型 2 元素发光二极管 256

SEC2592C 发光二极管 3×2.5 表面贴装 2 元素发光二极管 255

SEC2762C-YG 发光二极管 3×2.5 表面贴装 2 元素发光二极管 255

SEC2764C 发光二极管 3×2.5 表面贴装内透镜型 2 元素发光二极管 256

SEC2774C 发光二极管 3×2.5 表面贴装内透镜型 2 元素发光二极管 256

SEC4201C 发光二极管 表面贴装侧面发光二极管 251

SEC4203C 发光二极管 表面贴装内透镜型侧面发光二极管 252

SEC4401C 发光二极管 表面贴装侧面发光二极管 251

SEC4401E-TG 发光二极管 表面贴装侧面发光二极管 251

SEC4403C 发光二极管 表面贴装内透镜型侧面发光二极管 252

SEC4403E-TG 发光二极管 表面贴装内透镜型侧面发光二极管 252

SEC4501C 发光二极管 表面贴装侧面发光二极管 251

SEC4503C 发光二极管 表面贴装内透镜型侧面发光二极管 252

SEC4701C 发光二极管 表面贴装侧面发光二极管 251

SEC4703C 发光二极管 表面贴装内透镜型侧面发光二极管 252

SEC4801C 发光二极管 表面贴装侧面发光二极管 251

SEC4803C 发光二极管 表面贴装内透镜型侧面发光二极管 252

SEC4901C 发光二极管 表面贴装侧面发光二极管 251

SEC4903C 发光二极管 表面贴装内透镜型侧面发光二极管 252

SECK1D05C-S 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.55mm) 249

SECK1E01C-D 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECK1E05C-S 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.55mm) 249

SECK1L05C-S 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.55mm) 249

SECK1WA01Y-D 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECK1WC01Y-D 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECK1WD01G-D 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECK1WH01G-D 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECS1203C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SECS1803C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SECS1903C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SECS1B07C 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.7mm) 250

SECS1L05C-S 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.55mm) 249

SECT1D01C-S 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECT1D05C-S 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.55mm) 249

SECT1E01C-S 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECT1E05C-S 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.55mm) 249

SECT3M02C-S 发光二极管 3×2.5 表面贴装 3 元素发光二极管 257

SECT4D01C-S 发光二极管 表面贴装侧面发光二极管 251

SECT4E01C-S 发光二极管 表面贴装侧面发光二极管 251

SECU1205C-S 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.55mm) 249

SECU1401C-S 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECU1401C-TG 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECU1403C-S 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SECU1403C-TG 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SECU1605C-S 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.55mm) 249

SECU1701C 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECU1703C 发光二极管 3×1.5 表面贴装内透镜型发光二极管 254

SECU1707C 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.7mm) 250

SECU1805C-S 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.55mm) 249

SECU1901C-S 发光二极管 3×1.5 表面贴装发光二极管 253

SECU1905C-S 发光二极管 1.6×0.8 表面贴装微型发光二极管 (t=0.55mm) 249

SECU4401C-TG 发光二极管 表面贴装侧面发光二极管 251

SEL1110R 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1110S 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1110W 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1210R 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1210RM 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管 220

SEL1210S 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1210SM 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管 220

SEL1213C 发光二极管 5φ 照明板用倒锥型发光二极管 233

SEL1250RM 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SEL1250SM 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SEL1410E 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1410EM 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管 220

SEL1410G 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1410GM 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管 220

SEL1413E 发光二极管 5φ 照明板用倒锥型发光二极管 233

SEL1450EKM 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SEL1450GM-YG 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SEL1453CEMKT 发光二极管 4.6×5.6φ 蛋形发光二极管 224

SEL1510C 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1510CM 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管 220

SEL1513E 发光二极管 5φ 照明板用倒锥型发光二极管 233

SEL1550CM 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SEL1610C 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1610W 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1710K 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1710KM 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管 220

SEL1710Y 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1713K 发光二极管 5φ 照明板用倒锥型发光二极管 233

SEL1810A 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1810AM 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管 220

SEL1810D 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1810DM 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管 220

SEL1813A 发光二极管 5φ 照明板用倒锥型发光二极管 233

SEL1850AM 发光二极管 5v 圆型窄可视角度发光二极管 222

SEL1850DM 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SEL1910A 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1910AM 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管 220

SEL1910D 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管（带固定器） 219

SEL1910DM 发光二极管 5φ 圆型标准发光二极管 220

SEL1913K 发光二极管 5φ 照明板用倒锥型发光二极管 233

SEL1950KM 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SEL1E50CM-S 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SEL2110R 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2110S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2110W 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2210R 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2210S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2210W 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2213C 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236
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SEL2215R 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2215S 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2410E 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2410G 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2413E 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SEL2413G 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SEL2415E 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2415G 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2510C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2510G 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2513E 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SEL2515C 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2610C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2613CS-S 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SEL2710K 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2710Y 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2713K 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SEL2715K 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2715Y 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2810A 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2810D 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2813A 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SEL2815A 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2815D 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2910A 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2910D 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL2913K 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SEL2915A 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2915D 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SEL2E10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SEL4110R 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4110S 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4114R 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4114S 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4210R 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4210S 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4214R 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4214S 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4227C 发光二极管 4φ 弓型发光二极管 237

SEL4228C 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 239

SEL4229R 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 240

SEL4410E 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4410G 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4414E 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4414G 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4427EP 发光二极管 4φ 弓型发光二极管 237

SEL4428B-TG 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 239

SEL4428E 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 239

SEL4429E 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 240

SEL4510C 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4514C 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4528C 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 239

SEL4628C-S 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 239

SEL4710K 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4710Y 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4714K 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4714Y 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4728K 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 239

SEL4729KH 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 240

SEL4810A 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4810D 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4814A 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4814D 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4828A 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 239

SEL4829A 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 240

SEL4910A 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4910D 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SEL4914A 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4914D 发光二极管 4φ 圆型宽可视角度发光二极管 226

SEL4928A 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 239

SEL4929A 发光二极管 3.1φ 弓型发光二极管 240

SEL5220S 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SEL5221S 发光二极管 5mm 间距引脚 3φ 透镜型发光二极管 242

SEL5223S 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SEL5255S 发光二极管 5mm 间距引脚蛋形发光二极管 244

SEL5420E 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SEL5421E 发光二极管 5mm 间距引脚 3φ 透镜型发光二极管 242

SEL5423E 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SEL5520C 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SEL5521C 发光二极管 5mm 间距引脚 3φ 透镜型发光二极管 242

SEL5523C 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SEL5620C 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SEL5721C 发光二极管 5mm 间距引脚 3φ 透镜型发光二极管 242

SEL5723C 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SEL5755C 发光二极管 5mm 间距引脚蛋形发光二极管 244

SEL5820A 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SEL5821A 发光二极管 5mm 间距引脚 3φ 透镜型发光二极管 242

SEL5823A 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SEL5920A 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SEL5921A 发光二极管 5mm 间距引脚 3φ 透镜型发光二极管 242

SEL5923A 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SEL5955A 发光二极管 5mm 间距引脚蛋形发光二极管 244

SEL5E20C 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SEL5E23C 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SEL6110R 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6110S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6210R 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6210S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6214S 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SEL6215S 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 229

SEL6227S 发光二极管 4φ 弓型发光二极管 238

SEL6410E 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6410G 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6413E 发光二极管 3φ 照明板用倒锥型发光二极管 235

SEL6413E-TG 发光二极管 3φ 照明板用倒锥型发光二极管 235

SEL6414E 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SEL6414E-TG 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SEL6415E 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 229

SEL6427EP 发光二极管 4φ 弓型发光二极管 238

SEL6510C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6510G 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6513C 发光二极管 3φ 照明板用倒锥型发光二极管 235

SEL6514C 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SEL6515C 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 229

SEL6710K 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6710Y 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6714K 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SEL6714W 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SEL6715C 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 229

SEL6810A 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6810D 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6814A 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SEL6910A 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6910D 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SEL6914A 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SEL6914W 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SEL6915A 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 229

SEL6927A 发光二极管 4φ 弓型发光二极管 238
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SEL6E10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SELK1E10CXM-D 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELK1E13CM-D 发光二极管 5φ 倒锥型发光二极管 234

SELK2D14C-D 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 231

SELK2E10C-D 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELK2E14C-D 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 231

SELK2WA10C-D 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELK5E20C-D 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SELK5E23C-D 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SELK6D14C-D 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELK6E10C-2 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SELK6E10C-D 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SELK6E14C-D 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELS1E10CXM-M 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELS1L10CXM-S 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELS2E10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELS2L10C-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELS5B23C 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SELS5L23C-S 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SELS6B13W 发光二极管 3φ 照明板用倒锥型发光二极管 235

SELS6B14C 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELS6D14C 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELS6E14C-M 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELS6L14C-S 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELT1D10CXM-S 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELT1D50CM-S 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SELT1E10CXM-S 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELT1E10WXM-S 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELT1E13CM 发光二极管 5φ 倒锥型发光二极管 234

SELT1E50CM-S 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SELT1E62CMKT 发光二极管 5φ 圆型发光二极管 223

SELT1WA13CM 发光二极管 5φ 倒锥型发光二极管 234

SELT1WA62CMKT 发光二极管 5φ 圆型发光二极管 223

SELT1WC13CM 发光二极管 5φ 倒锥型发光二极管 234

SELT1WC62CMKT 发光二极管 5φ 圆型发光二极管 223

SELT1WD13CM 发光二极管 5φ 倒锥型发光二极管 234

SELT1WD62CMKT 发光二极管 5φ 圆型发光二极管 223

SELT1WE13CM 发光二极管 5φ 倒锥型发光二极管 234

SELT1WE62CMKT 发光二极管 5φ 圆型发光二极管 223

SELT1WF13CM 发光二极管 5φ 倒锥型发光二极管 234

SELT1WF62CMKT 发光二极管 5φ 圆型发光二极管 223

SELT1WH13CM 发光二极管 5φ 倒锥型发光二极管 234

SELT1WH62CMKT 发光二极管 5φ 圆型发光二极管 223

SELT1WJ13CM 发光二极管 5φ 倒锥型发光二极管 234

SELT1WJ62CMKT 发光二极管 5φ 圆型发光二极管 223

SELT1WK13CM 发光二极管 5φ 倒锥型发光二极管 234

SELT1WK62CMKT 发光二极管 5φ 圆型发光二极管 223

SELT2D10C-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELT2E10C-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELT2E13C 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SELT2WA10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELT2WA13C 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SELT2WC10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELT2WC13C 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SELT2WD10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELT2WD13C 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SELT2WE10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELT2WE13C 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SELT2WF10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELT2WF13C 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SELT2WH10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELT2WH13C 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SELT2WJ10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELT2WJ13C 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SELT2WK10C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELT2WK13C 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 236

SELT5D20C-S 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SELT5D23C-S 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 243

SELT5E20C-S 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SELT5E23C-S 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 243

SELU1210CXM 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELU1250CM 发光二极管 5φ 圆型窄可视角度发光二极管 222

SELU1253CMKT 发光二极管 4.6×5.6φ 蛋形发光二极管 224

SELU1410CXM-S 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELU1610CXM-S 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELU1710CXM 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELU1810CXM 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELU1853CM-S 发光二极管 4.6×5.6φ 蛋形发光二极管 224

SELU1910CXM-S 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELU1B10CXM-S 发光二极管 5φ 圆型宽可视角度发光二极管 221

SELU2210C-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELU2215R-S 发光二极管 3φ 圆型窄可视角度发光二极管 232

SELU2410C-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELU2610C-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELU2710C 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELU2714C 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 231

SELU2810C-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELU2910C-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELU2910D-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELU2914C-S 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 231

SELU2B10A-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 230

SELU4410CKT-S 发光二极管 4φ 圆型发光二极管 225

SELU5220C-S 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SELU5223C-S 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SELU5420E-S 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SELU5620S-S 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SELU5720C 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SELU5723C 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SELU5820C-S 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SELU5823A-S 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SELU5920A-S 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SELU5923C-S 发光二极管 5mm 间距引脚弓型发光二极管 243

SELU5B20C 发光二极管 5mm 间距引脚方型发光二极管 241

SELU6213C-S 发光二极管 3φ 倒锥型发光二极管 235

SELU6214C 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELU6414G-S 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELU6614C-S 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELU6614W-S 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELU6714C 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELU6814C-S 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SELU6910C-S 发光二极管 3φ 圆型发光二极管 227

SELU6914C-S 发光二极管 3φ 圆型宽可视角度发光二极管 228

SEP8WL2001 发光二极管 多芯片发光二极管模块 258

SEP8WN2001 发光二极管 多芯片发光二极管模块 258

SHV-02 二极管 高压整流二极管 201

SHV-03 二极管 高压整流二极管 201

SHV-03S 二极管 高压整流二极管 201

SHV-06EN 二极管 高压整流二极管 201

SHV-08DN 二极管 高压整流二极管 201

SHV-08EN 二极管 高压整流二极管 201

SI-3002KWM 集成电路 多路输出型稳压集成电路（表面贴装） 102

SI-3003KWF 集成电路 多路输出型稳压集成电路 100

SI-3010KD 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 20

SI-3010KFE 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 30

SI-3010KM 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 16

SI-3010LLSL 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 24

SI-3011ZD 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 26

SI-3011ZFE 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 38
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SI-3012KD 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 20

SI-3012KM 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 16

SI-3012KS 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 14

SI-3012LU 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 10

SI-3018LSA 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 12

SI-3025B 集成电路 线性稳压集成电路 28

SI-3025KM 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 16

SI-3025KS 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 14

SI-3025LSA 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 12

SI-3033C 集成电路 线性稳压集成电路 32

SI-3033KD 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 20

SI-3033KM 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 16

SI-3033KS 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 14

SI-3033LSA 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 12

SI-3033ZD 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 26

SI-3050C 集成电路 线性稳压集成电路 32

SI-3050J 集成电路 线性稳压集成电路 36

SI-3050KD 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 20

SI-3050KM 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 16

SI-3050LSA 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 12

SI-3090C 集成电路 线性稳压集成电路 32

SI-3090J 集成电路 线性稳压集成电路 36

SI-3090KM 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 16

SI-3120C 集成电路 线性稳压集成电路 32

SI-3120J 集成电路 线性稳压集成电路 36

SI-3120KM 集成电路 线性稳压集成电路（表面贴装） 16

SI-3150C 集成电路 线性稳压集成电路 32

SI-3150J 集成电路 线性稳压集成电路 36

SI-3157B 集成电路 线性稳压集成电路 28

SI-3240C 集成电路 线性稳压集成电路 32

SI-7510 集成电路 5 相步进电机驱动器集成电路 132

SI-8001FDE 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 58

SI-8001FDL 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 58

SI-8001FFE 集成电路 开关式稳压集成电路 74

SI-8005Q 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 56

SI-8008HD 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 60

SI-8008HFE 集成电路 开关式稳压集成电路 76

SI-8008TFE 集成电路 开关式稳压集成电路 66

SI-8008TM 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 48

SI-8010GL 集成电路 开关式稳压集成电路 68

SI-8011NVS 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 78

SI-8015JF 集成电路 开关式稳压集成电路 64

SI-8033JD 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 46

SI-8033JF 集成电路 开关式稳压集成电路 64

SI-8033S 集成电路 开关式稳压集成电路 70

SI-8033SD 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 50

SI-8033W 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 44

SI-8050E 集成电路 开关式稳压集成电路 62

SI-8050HFE 集成电路 开关式稳压集成电路 76

SI-8050JD 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 46

SI-8050JF 集成电路 开关式稳压集成电路 64

SI-8050S 集成电路 开关式稳压集成电路 70

SI-8050SD 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 50

SI-8050TFE 集成电路 开关式稳压集成电路 66

SI-8050W 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 44

SI-8090JD 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 46

SI-8090S 集成电路 开关式稳压集成电路 70

SI-8105QL 集成电路 开关式稳压集成电路 72

SI-8120JD 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 46

SI-8120JF 集成电路 开关式稳压集成电路 64

SI-8120S 集成电路 开关式稳压集成电路 70

SI-8150S 集成电路 开关式稳压集成电路 70

SI-8401L 集成电路 开关式稳压集成电路（带线圈） 90

SI-8402L 集成电路 开关式稳压集成电路（带线圈） 90

SI-8403L 集成电路 开关式稳压集成电路（带线圈） 90

SI-8405NH 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 84

SI-8405NL 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 80

SI-8501L 集成电路 开关式稳压集成电路（带线圈） 90

SI-8502L 集成电路 开关式稳压集成电路（带线圈） 90

SI-8503L 集成电路 开关式稳压集成电路（带线圈） 90

SI-8511NVS 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 82

SID1003BQ 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 262

SID1010CM 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 260

SID1010CXM 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 260

SID1050CM 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 261

SID1G307C 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 262

SID1G313C 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 262

SID1K10CM 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 260

SID1K10CXM 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 260

SID2010C 发光二极管 3φ 圆型红外线发光二极管 263

SID2K10C 发光二极管 3φ 圆型红外线发光二极管 263

SID303C 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 262

SID307BR 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 262

SID313BP 发光二极管 5φ 圆型红外线发光二极管 262

SJPA-D3 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 199

SJPA-H3 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 199

SJPA-L3 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 199

SJPB-D4 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SJPB-D6 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SJPB-D9 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SJPB-H4 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SJPB-H6 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SJPB-H9 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SJPB-L4 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SJPB-L6 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SJPE-H3 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 200

SJPE-H4 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 200

SJPJ-D3 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 200

SJPJ-H3 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 200

SJPJ-L3 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 200

SJPL-D2 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

SJPL-F4 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

SJPL-H2 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

SJPL-L4 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

SJPM-H2 二极管 整流二极管（表面贴装） 191

SJPM-H4 二极管 整流二极管（表面贴装） 191

SJPW-F6 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SJPX-F2 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

SJPX-H3 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

SJPX-H6 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

SJPZ-E18 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-E20 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-E22 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-E24 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-E27 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-E30 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-E33 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-E36 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-K28 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-N18 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-N27 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-N33 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SJPZ-N40 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SKP202 三极管 MOS FET 158

SKP253 三极管 MOS FET 158

SLA0201 可控硅 可控硅阵列 178

SLA4010 三极管 灌驱动用阵列 160

SLA4030 三极管 灌驱动用/通用阵列 160
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SLA4031 三极管 灌驱动用阵列 160

SLA4041 三极管 灌驱动用阵列 160

SLA4051 三极管 灌驱动用阵列 160

SLA4052 三极管 灌驱动用阵列 160

SLA4060 三极管 灌驱动用/通用阵列 160

SLA4061 三极管 灌驱动用阵列 160

SLA4070 三极管 源驱动用/通用阵列 160

SLA4071 三极管 源驱动用阵列 160

SLA4390 三极管 H 桥式电机驱动用阵列 160

SLA5001 三极管 灌驱动用/通用阵列 160

SLA5002 三极管 灌驱动用阵列 160

SLA5007 三极管 H 桥式电机驱动用阵列 160

SLA5011 三极管 灌驱动用/通用阵列 160

SLA5012 三极管 源驱动用/通用阵列 160

SLA5015 三极管 源驱动用/通用阵列 160

SLA5017 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA5022 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA5023 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA5037 三极管 灌驱动用/通用阵列 160

SLA5041 三极管 灌驱动用/通用阵列 160

SLA5058 三极管 灌驱动用/通用阵列 160

SLA5059 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA5060 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA5061 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA5064 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA5065 三极管 5 相电机驱动用阵列 160

SLA5068 三极管 5 相电机驱动用阵列 160

SLA5073 三极管 5 相电机驱动用阵列 160

SLA5074 三极管 5 相电机驱动用阵列 160

SLA5075 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA5077 三极管 通用灌驱动用阵列 160

SLA5085 三极管 通用灌驱动用阵列 160

SLA5086 三极管 通用源驱动用阵列 160

SLA5096 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA5201 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA5212 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA6012 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA6020 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA6022 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA6023 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA6024 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA6026 三极管 3 相电机驱动用阵列 160

SLA6805MP 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 138

SLA6816MP 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 138

SLA6848MP 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 136

SLA7022MU 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 106

SLA7024M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 110

SLA7026M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 110

SLA7027MU 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 110

SLA7029M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 106

SLA7031M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 112

SLA7032M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 112

SLA7033M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 112

SLA7042M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 120

SLA7044M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 120

SLA7050M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 114

SLA7051M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 114

SLA7052M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 114

SLA7060M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 124

SLA7061M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 124

SLA7062M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 124

SLA7065M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 122

SLA7066M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 122

SLA7067M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 122

SLA7070MPR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 118

SLA7070MR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 118

SLA7071MPR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 118

SLA7071MR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 118

SLA7072MPR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 118

SLA7072MR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 118

SLA7073MPR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 118

SLA7073MR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 118

SLA7075MPR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 126

SLA7075MR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 126

SLA7076MPR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 126

SLA7076MR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 126

SLA7077MPR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 126

SLA7077MR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 126

SLA7078MPR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 126

SLA7078MR 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 126

SLA7611M 集成电路 3 相步进电机驱动器集成电路 130

SMA4020 三极管 源驱动用/通用阵列 160

SMA4021 三极管 源驱动用阵列 160

SMA4030 三极管 灌驱动用/通用阵列 160

SMA4032 三极管 灌驱动用阵列 160

SMA4033 三极管 灌驱动用阵列 160

SMA4036 三极管 灌驱动用阵列 160

SMA5102 三极管 灌驱动用阵列 161

SMA5103 三极管 H 桥式电机驱动用阵列 161

SMA5106 三极管 灌驱动用阵列 161

SMA5112 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA5117 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA5118 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA5125 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA5127 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA5130 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA5131 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA5132 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA5133 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA6010 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA6080 三极管 3 相电机驱动用阵列 161

SMA6511 三极管 步进电机驱动用阵列 161

SMA6512 三极管 步进电机驱动用阵列 161

SMA6821MP 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 134

SMA6822MP 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 134

SMA6823MP 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 134

SMA6843MP 集成电路 高压 3 相电机驱动器集成电路 136

SMA7022MU 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 106

SMA7029M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 106

SMA7036M 集成电路 2 相步进电机单极驱动器集成电路 108

SML11516C 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SML1216C 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SML1216W 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SML12451W 发光二极管 5φ 圆型双色发光二极管 246

SML1516W 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SML1816W 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SML19416W 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SML72423C 发光二极管 3.3×6 弓型双色发光二极管 247

SML72755C 发光二极管 蛋形双色发光二极管 248

SML72923C 发光二极管 3.3×6 弓型双色发光二极管 247

SML78423C 发光二极管 3.3×6 弓型双色发光二极管 247

SML79255C 发光二极管 蛋形双色发光二极管 248

SML79423C 发光二极管 3.3×6 弓型双色发光二极管 247

SML79455C 发光二极管 蛋形双色发光二极管 248

SMLS79723C 发光二极管 3.3×6 弓型双色发光二极管 247

SMLT12D16W-S 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SMLT12E16C-S 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SMLT12E16W-S 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245
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SMLT18D16C-S 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SMLT18D16W-S 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SMLT18E16C-S 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SMLT1DE16W-S 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SMLU12416W-S 发光二极管 5φ 圆型标准双色发光二极管 245

SMLU72423C-S 发光二极管 3.3×6 弓型双色发光二极管 247

SMLU72755C 发光二极管 蛋形双色发光二极管 248

SMLU76423C-S 发光二极管 3.3×6 弓型双色发光二极管 247

SMLU78755C 发光二极管 蛋形双色发光二极管 248

SMLU79423C-S 发光二极管 3.3×6 弓型双色发光二极管 247

SPB-64S 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SPB-G34S 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SPB-G54S 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SPB-G56S 二极管 肖特基势垒二极管（表面贴装） 198

SPI-8001TW 集成电路 多路输出型稳压集成电路（表面贴装） 96

SPI-8002TW 集成电路 多路输出型稳压集成电路（表面贴装） 96

SPI-8003TW 集成电路 多路输出型稳压集成电路（表面贴装） 96

SPI-8010A 集成电路 开关式稳压集成电路（表面贴装） 52

SPX-62S 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

SPX-G32S 二极管 超快恢复二极管（表面贴装） 195

STA203A 可控硅 三端双向可控硅开关阵列 180

STA301A 三极管 灌驱动用阵列 161

STA302A 三极管 3 相电机驱动用/通用阵列 161

STA303A 三极管 3 相电机驱动用/通用阵列 161

STA322A 三极管 源驱动用/通用阵列 161

STA401A 三极管 灌驱动用阵列 161

STA402A 三极管 源驱动用/通用阵列 161

STA403A 三极管 灌驱动用/通用阵列 161

STA404A 三极管 灌驱动用/通用阵列 161

STA406A 三极管 灌驱动用阵列 161

STA408A 三极管 源驱动用/通用阵列 161

STA412A 三极管 灌驱动用/通用阵列 161

STA413A 三极管 灌驱动用阵列 161

STA421A 三极管 源驱动用/通用阵列 161

STA431A 三极管 H 桥式电机驱动用阵列 161

STA434A 三极管 H 桥式电机驱动用阵列 161

STA457C 三极管 H 桥式电机驱动用阵列 161

STA460C 三极管 灌驱动用阵列 161

STA471A 三极管 灌驱动用阵列 161

STA472A 三极管 源驱动用/通用阵列 161

STA473A 三极管 灌驱动用/通用阵列 161

STA475A 三极管 灌驱动用阵列 161

STA481A 三极管 灌驱动用阵列 161

STA485A 三极管 灌驱动用阵列 161

STA491A 三极管 H 桥式电机驱动用阵列 161

STA801M 集成电路 多路输出型稳压集成电路 94

STA811M 集成电路 开关式稳压集成电路 86

STA821M 集成电路 开关式稳压集成电路 88

STD01N 三极管 音频（达林顿） 154

STD01P 三极管 音频（达林顿） 154

STD03N 三极管 音频（达林顿） 154

STD03P 三极管 音频（达林顿） 154

SV 02YS 二极管 硅可变电阻（轴向） 203

SV 03YS 二极管 硅可变电阻（轴向） 203

SV 04YS 二极管 硅可变电阻（轴向） 203

SV 05YS 二极管 硅可变电阻（轴向） 203

SV 06YS 二极管 硅可变电阻（轴向） 203

SV-3SS 二极管 硅可变电阻（轴向） 203

SV-4SS 二极管 硅可变电阻（轴向） 203

SZ-10N27 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SZ-10N40 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SZ-10NN27 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

SZ-10NN40 二极管 功率齐纳二极管（表面贴装） 202

TF321M-A 可控硅 可控硅 178

TF321S 可控硅 可控硅 178

TF341M 可控硅 可控硅 178

TF341M-A 可控硅 可控硅 178

TF361M 可控硅 可控硅 178

TF361M-A 可控硅 可控硅 178

TF361S 可控硅 可控硅 178

TF541M 可控硅 可控硅 178

TF541S 可控硅 可控硅 178

TF541S-A 可控硅 可控硅 178

TF561M 可控硅 可控硅 178

TF561S 可控硅 可控硅 178

TF561S-A 可控硅 可控硅 178

TF821M 可控硅 可控硅 178

TF821S 可控硅 可控硅 178

TF841M 可控硅 可控硅 178

TF841S 可控硅 可控硅 178

TF861M 可控硅 可控硅 178

TF861S 可控硅 可控硅 178

TFC561D 可控硅 HID 灯触发器用可控硅 178

TM341S-R 可控硅 三端双向可控硅 180

TM361S-R 可控硅 三端双向可控硅 180

TM541S-R 可控硅 三端双向可控硅 180

TM561S-R 可控硅 三端双向可控硅 180

TM583S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TM883S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TM1041S-R 可控硅 三端双向可控硅 180

TM1061S-R 可控硅 三端双向可控硅 180

TM1241S-R 可控硅 三端双向可控硅 180

TM1261S-R 可控硅 三端双向可控硅 180

TM2541B-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TM2561B-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA34M-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA34S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA36M-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA36S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA54M-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA54S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA56M-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA56S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA84M-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA84S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA86M-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA86S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA104S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA106S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA124S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA126S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA164B-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA164P-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA164S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA166B-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA166P-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA166S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA204S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA206S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA254B-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMA256B-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMB166S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

TMB206S-L 可控硅 三端双向可控硅 180

VR-60SS 二极管 硅可变电阻（轴向） 203

VR-61SS 二极管 硅可变电阻（轴向） 203
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 型号 类别 产品生命周期 替代品   型号 类别 产品生命周期 替代品 

停产的产品与备件  

以下产品的形状与电气特性可能已有所变更。使用

这些产品时，请检查它们是否可以正确安装，并进行评估。

2SA744 三极管 已停产 2SA1694

2SA745 三极管 已停产 2SA1695

2SA746 三极管 已停产 2SA1695

2SA747 三极管 已停产 2SA1695

2SA764 三极管 已停产 2SA1725

2SA765 三极管 已停产 –

2SA768 三极管 已停产 2SA1262,1488,1488A

2SA769 三极管 已停产 2SA1262,1488,1488A

2SA770 三极管 已停产 2SA1725

2SA771 三极管 已停产 2SA1725

2SA807 三极管 已停产 2SA1693

2SA808 三极管 已停产 2SA1694

2SA878 三极管 已停产 –

2SA892 三极管 已停产 2SB1351

2SA907 三极管 已停产 2SA1215

2SA908 三极管 已停产 2SA1216

2SA909 三极管 已停产 2SA1295

2SA957 三极管 已停产 2SA1667

2SA958 三极管 已停产 2SA1668

2SA971 三极管 已停产 –

2SA980 三极管 已停产 2SA1694

2SA981 三极管 已停产 2SA1694

2SA982 三极管 已停产 2SA1694

2SA1067 三极管 已停产 –

2SA1068 三极管 已停产 –

2SA1102 三极管 已停产 2SA1693

2SA1103 三极管 已停产 2SA1694

2SA1104 三极管 已停产 2SA1694

2SA1105 三极管 已停产 2SA1695

2SA1106 三极管 已停产 2SA1695

2SA1116 三极管 已停产 2SA1493

2SA1117 三极管 已停产 2SA1494

2SA1135 三极管 已停产 2SA1693

2SA1169 三极管 已停产 2SA1493

2SA1170 三极管 已停产 2SA1494

2SA1187 三极管 已停产 –

2SA1205 三极管 已停产 2SA1746

2SA1355 三极管 已停产 2SA1262,1488

2SA1489 三极管 已停产 2SA1693

2SA1490 三极管 已停产 2SA1694

2SA1491 三极管 不用于新的设计 2SA1695

2SA1643 三极管 已停产 2SA1725

2SA1670 三极管 已停产 2SA1907

2SA1671 三极管 已停产 2SA1908

2SA1672 三极管 已停产 2SA1909

2SA1726 三极管 不用于新的设计 

2SA1901 三极管 已停产 2SA1488

2SA2003 三极管 已停产 –

2SA2042 三极管 已停产 –

2SB622 三极管 已停产 –

2SB711 三极管 已停产 2SB1259,1351

2SB712 三极管 已停产 2SB1259,1351

2SB1005 三极管 已停产 2SB1257

2SB1352 三极管 已停产 –

2SB1476 三极管 已停产 2SB1685

2SB1586 三极管 已停产 2SB1687

2SB1620 三极管 已停产 –

2SB1621 三极管 已停产 –

2SB1622 三极管 已停产 2SB1649

2SB1624 三极管 已停产 2SB1685

2SB1625 三极管 已停产 2SB1687

2SB1626 三极管 已停产 2SB1686

2SB1659 三极管 已停产 2SB1686

2SB1677 三极管 已停产 –

2SB1692 三极管 已停产 –

2SC1107 三极管 已停产 2SC3179,3851

2SC1108 三极管 已停产 2SC3851A

2SC1109 三极管 已停产 2SC3179,3851

2SC1110 三极管 已停产 2SC3851A

2SC1111 三极管 已停产 2SC4467,4468

2SC1112 三极管 已停产 2SC4467,4468

2SC1113 三极管 已停产 2SC4511

2SC1114 三极管 已停产 –

2SC1115 三极管 已停产 2SC4468

2SC1116 三极管 已停产 2SC4468

2SC1402 三极管 已停产 2SC4467,4468

2SC1403 三极管 已停产 2SC4467,4468

2SC1436 三极管 已停产 –

2SC1437 三极管 已停产 –

2SC1440 三极管 已停产 –

2SC1441 三极管 已停产 –

2SC1442 三极管 已停产 –

2SC1443 三极管 已停产 –

2SC1444 三极管 已停产 2SC4511

2SC1445 三极管 已停产 2SC4511

2SC1454 三极管 已停产 –

2SC1477 三极管 已停产 –

2SC1504 三极管 已停产 –

2SC1577 三极管 已停产 –

2SC1578 三极管 已停产 –

2SC1579 三极管 已停产 2SC4706

2SC1580 三极管 已停产 2SC4706

2SC1584 三极管 已停产 2SC2921_ 2922,3264

2SC1585 三极管 已停产 2SC2921_ 2922,3264

2SC1586 三极管 已停产 2SC3264

2SC1618 三极管 已停产 2SC4466,4467

2SC1619 三极管 已停产 2SC4466,4467

2SC1629 三极管 已停产 2SD2045

2SC1664 三极管 已停产 2SD2642

2SC1768 三极管 已停产 –

2SC1777 三极管 已停产 –

2SC1783 三极管 已停产 –

2SC1786 三极管 已停产 –

2SC1826 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SC1827 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SC1828 三极管 已停产 –

2SC1829 三极管 已停产 –

2SC1830 三极管 已停产 2SD2082,2083

2SC1831 三极管 已停产 –

2SC1832 三极管 已停产 –

2SC1888 三极管 已停产 2SC3852,3852A

2SC1889 三极管 已停产 2SC3852,3852A

2SC1983 三极管 不用于新的设计 2SC3852,3852A

2SC1984 三极管 不用于新的设计 2SC3852,3852A

2SC1985 三极管 已停产 2SC4511

2SC1986 三极管 不用于新的设计 2SC4511

2SC2022 三极管 已停产 –

2SC2023 三极管 已停产 –

2SC2147 三极管 已停产 –

2SC2167 三极管 已停产 2SC4381,4382

2SC2168 三极管 已停产 2SC4381,4382

2SC2198 三极管 已停产 2SC4024
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2SC2199 三极管 已停产 2SC4131

2SC2256 三极管 已停产 –

2SC2260 三极管 已停产 2SC4467

2SC2261 三极管 已停产 2SC4467

2SC2262 三极管 已停产 2SC4467

2SC2302 三极管 已停产 –

2SC2303 三极管 已停产 –

2SC2304 三极管 已停产 –

2SC2305 三极管 已停产 –

2SC2306 三极管 已停产 2SC4140

2SC2307 三极管 已停产 –

2SC2315 三极管 不用于新的设计 2SD2642

2SC2316 三极管 不用于新的设计 2SD2642

2SC2317 三极管 已停产 2SD2016

2SC2354 三极管 已停产 –

2SC2364 三极管 已停产 –

2SC2365 三极管 已停产 2SC3927

2SC2491 三极管 已停产 2SC4024

2SC2492 三极管 已停产 –

2SC2493 三极管 已停产 –

2SC2577 三极管 已停产 2SC4466

2SC2578 三极管 已停产 2SC4467

2SC2579 三极管 已停产 2SC4467

2SC2580 三极管 已停产 2SC4468

2SC2581 三极管 已停产 2SC4468

2SC2607 三极管 已停产 2SC3857

2SC2608 三极管 已停产 2SC3858

2SC2665 三极管 已停产 2SC4466

2SC2723 三极管 已停产 2SC4140

2SC2761 三极管 已停产 –

2SC2773 三极管 已停产 2SC3857

2SC2774 三极管 已停产 2SC3858

2SC2809 三极管 已停产 –

2SC2810 三极管 已停产 2SC4546

2SC2810A 三极管 已停产 2SC4518

2SC2825 三极管 已停产 2SD2045

2SC2838 三极管 已停产 –

2SC2900 三极管 已停产 –

2SC3300 三极管 已停产 2SC4131

2SC3409 三极管 已停产 –

2SC3520 三极管 已停产 2SC4140

2SC3678 三极管 不用于新的设计 –

2SC3679 三极管 不用于新的设计 –

2SC3680 三极管 不用于新的设计 –

2SC3706 三极管 已停产 –

2SC3830 三极管 已停产 2SC4518

2SC3831 三极管 已停产 2SC3927

2SC3832 三极管 不用于新的设计 –

2SC3833 三极管 不用于新的设计 –

2SC3834 三极管 不用于新的设计 –

2SC3853 三极管 已停产 2SC4466

2SC3854 三极管 不用于新的设计 2SC4467

2SC3855 三极管 不用于新的设计 2SC4468

2SC3890 三极管 已停产 2SC4546

2SC3909 三极管 已停产 –

2SC4020 三极管 不用于新的设计 –

2SC4023 三极管 已停产 2SC4301

2SC4065 三极管 已停产 –

2SC4073 三极管 已停产 2SC5130

2SC4130 三极管 已停产 2SC4546

2SC4139 三极管 不用于新的设计 –

2SC4199 三极管 已停产 2SC4301

2SC4199A 三极管 已停产 2SC4301

2SC4296 三极管 已停产 2SC4138

2SC4297 三极管 不用于新的设计 –

2SC4298 三极管 不用于新的设计 –

2SC4299 三极管 已停产 –

2SC4302 三极管 已停产 2SC4301

2SC4303 三极管 已停产 2SC4301

2SC4303A 三极管 已停产 2SC4301

2SC4327 三极管 已停产 –

2SC4385 三极管 已停产 2SC5099

2SC4386 三极管 不用于新的设计 2SC5100

2SC4387 三极管 已停产 2SC5101

2SC4418 三极管 已停产 2SC5130

2SC4434 三极管 不用于新的设计 –

2SC4494 三极管 已停产 2SC4495

2SC4503 三极管 已停产 2SD2083

2SC4512 三极管 不用于新的设计 –

2SC4517 三极管 已停产 2SC4518

2SC4557 三极管 不用于新的设计 –

2SC4558 三极管 不用于新的设计 2SD2642

2SC4662 三极管 已停产 2SC5130

2SC4756 三极管 已停产 2SC4301

2SC4820 三极管 已停产 2SC4518

2SC4907 三极管 已停产 2SC4518

2SC4908 三极管 已停产 2SC4304

2SC5002 三极管 已停产 2SC4301

2SC5003 三极管 已停产 2SC4301

2SC5124 三极管 已停产 2SC4301

2SC5239 三极管 已停产 2SC4518

2SC5249 三极管 已停产 2SC4518

2SC5271 三极管 已停产 –

2SC5333 三极管 已停产 –

2SC5370 三极管 已停产 –

2SC5487 三极管 已停产 –

2SC5830 三极管 已停产 –

2SC5924 三极管 已停产 –

2SD15 三极管 已停产 2SC4468

2SD16 三极管 已停产 2SC4468

2SD17 三极管 已停产 2SC4468

2SD18 三极管 已停产 2SC4468

2SD80 三极管 已停产 2SC4466,4467

2SD81 三极管 已停产 2SC4466,4467

2SD82 三极管 已停产 2SC4466,4467

2SD83 三极管 已停产 2SC4466,4467

2SD84 三极管 已停产 2SC4466,4467

2SD90 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD91 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD92 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD93 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD94 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD163 三极管 已停产 2SC4468

2SD164 三极管 已停产 2SC4468

2SD165 三极管 已停产 2SC4468

2SD166 三极管 已停产 2SC4468

2SD201 三极管 已停产 2SC4466,4467

2SD202 三极管 已停产 2SC4466,4467

2SD203 三极管 已停产 2SC4466,4467

2SD211 三极管 已停产 2SC4468

2SD212 三极管 已停产 2SC4468

2SD213 三极管 已停产 2SC4468

2SD214 三极管 已停产 2SC4468

2SD219 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD219F 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD220 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD220F 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD221 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD221F 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD222 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A
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2SD223 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD224 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD236 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD237 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD238 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD241 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD242 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD243 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD244 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD256 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD257 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD258 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD259 三极管 已停产 2SC3179,3851,3851A

2SD419 三极管 已停产 2SD1769,1785

2SD420 三极管 已停产 2SD1769,1785

2SD421 三极管 已停产 2SD1769,1785

2SD556 三极管 已停产 2SC4468

2SD557 三极管 已停产 2SC4468

2SD593 三极管 已停产 –

2SD594 三极管 已停产 –

2SD605 三极管 已停产 –

2SD606 三极管 已停产 –

2SD614 三极管 已停产 2SD1769,1785

2SD615 三极管 已停产 2SD1769,1785

2SD617 三极管 已停产 2SD2082

2SD721 三极管 已停产 2SD2081

2SD722 三极管 已停产 2SD2081

2SD807 三极管 已停产 –

2SD810 三极管 已停产 2SC4024

2SD971 三极管 已停产 –

2SD972 三极管 已停产 2SD1796

2SD1031 三极管 已停产 2SD1769,1785

2SD1170 三极管 已停产 2SD2045

2SD1532 三极管 已停产 2SD2015

2SD2231 三极管 已停产 2SD2641

2SD2437 三极管 已停产 2SD2643

2SD2488 三极管 已停产 –

2SD2489 三极管 已停产 –

2SD2493 三极管 不用于新的设计 2SD2641

2SD2494 三极管 不用于新的设计 2SD2643

2SD2495 三极管 不用于新的设计 2SD2642

2SD2557 三极管 已停产 –

2SD2558 三极管 已停产 –

2SD2619 三极管 已停产 –

2SJ425 MOS FET 已停产 –

2SJ426 MOS FET 已停产 –

2SK1179 MOS FET 已停产 –

2SK1180 MOS FET 已停产 –

2SK1181 MOS FET 已停产 –

2SK1183 MOS FET 已停产 –

2SK1184 MOS FET 已停产 –

2SK1185 MOS FET 已停产 –

2SK1186 MOS FET 已停产 –

2SK1187 MOS FET 已停产 –

2SK1189 MOS FET 已停产 –

2SK1190 MOS FET 已停产 –

2SK1193 MOS FET 已停产 –

2SK1343 MOS FET 已停产 –

2SK1366 MOS FET 已停产 2SK2803

2SK1367 MOS FET 已停产 2SK3199

2SK1368 MOS FET 已停产 2SK2701

2SK1369 MOS FET 已停产 –

2SK1370 MOS FET 已停产 –

2SK1711 MOS FET 已停产 2SK2778

2SK1712 MOS FET 已停产 –

2SK1713 MOS FET 已停产 –

2SK1714 MOS FET 已停产 –

2SK1715 MOS FET 已停产 –

2SK2156A MOS FET 已停产 –

2SK2207 MOS FET 已停产 2SK2943

2SK2208 MOS FET 已停产 –

2SK2238 MOS FET 已停产 2SK2803

2SK2239 MOS FET 已停产 2SK3199

2SK2240 MOS FET 已停产 2SK3199

2SK2241 MOS FET 已停产 2SK2702

2SK2242 MOS FET 已停产 2SK2702

2SK2243 MOS FET 已停产 2SK2702

2SK2244 MOS FET 已停产 –

2SK2245 MOS FET 已停产 –

2SK2419 MOS FET 已停产 –

2SK2421 MOS FET 已停产 –

2SK2701 MOS FET 已停产 –

2SK2702 MOS FET 已停产 –

2SK2704 MOS FET 已停产 –

2SK2706 MOS FET 已停产 –

2SK2707 MOS FET 已停产 –

2SK2708 MOS FET 已停产 –

2SK2709 MOS FET 已停产 –

2SK2710A MOS FET 已停产 –

2SK2804 MOS FET 已停产 2SK3199

2SK2805 MOS FET 已停产 –

2SK2945 MOS FET 已停产 –

2SK3002 MOS FET 已停产 –

2SK3200 MOS FET 已停产 –

2SK3332 MOS FET 已停产 –

2SK3460 MOS FET 已停产 –

2SK3710 MOS FET 已停产 –

2SK3724 MOS FET 已停产 –

2SK3851 MOS FET 已停产 –

2SK979 MOS FET 已停产 –

CTB-23L 二极管 已停产 FMB-24L

CTB-24 二极管 已停产 FMB-24

CTB-24L 二极管 已停产 FMB-24L

CTB-3154 二极管 已停产 –

CTB-3204 二极管 已停产 –

CTB-33 二极管 已停产 –

CTB-33S 二极管 已停产 –

CTB-34 二极管 已停产 –

CTB-34D 二极管 已停产 –

CTB-34M 二极管 已停产 –

CTB-34S 二极管 已停产 –

CTB-34T 二极管 已停产 –

CTG-12S 二极管 已停产 FMG-12S

CTG-14R 二极管 已停产 FMG-14R

CTG-14S 二极管 已停产 FMG-14S

CTG-21R 二极管 已停产 FMG-22R

CTG-21S 二极管 已停产 FMG-22S

CTG-22R 二极管 已停产 FMG-22R

CTG-22S 二极管 已停产 FMG-22S

CTG-23R 二极管 已停产 FMG-23R

CTG-23S 二极管 已停产 FMG-23S

CTG-24R 二极管 已停产 FMG-24R

CTG-24S 二极管 已停产 FMG-24S

CTG-24U 二极管 已停产 FMG-24U

CTG-26S 二极管 已停产 FMG-26S

CTG-2TR 二极管 已停产 FMG-22S

CTG-2TS 二极管 已停产 FMG-24U

CTG-31R 二极管 已停产 –

CTG-31S 二极管 已停产 –

CTG-32R 二极管 已停产 –
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CTG-32S 二极管 已停产 –

CTG-32U 二极管 已停产 –

CTG-33R 二极管 已停产 –

CTG-33S 二极管 已停产 –

CTG-34R 二极管 已停产 –

CTG-34S 二极管 已停产 –

CTG-34U 二极管 已停产 –

CTG-3TS 二极管 已停产 –

CTG-G12S 二极管 已停产 FML-G12S

CTL-12S 二极管 已停产 FML-12S

CTL-21S 二极管 已停产 –

CTL-22S 二极管 已停产 FML-22S

CTL-32S 二极管 已停产 –

CTL-33S 二极管 已停产 –

CTL-34S 二极管 已停产 –

CTL-G12S 二极管 已停产 FML-G12S

CTM-21R 二极管 已停产 FMM-22R

CTM-21S 二极管 已停产 FMM-22S

CTM-22R 二极管 已停产 FMM-22R

CTM-22S 二极管 已停产 FMM-22S

CTM-22U 二极管 已停产 FMM-24U

CTM-24R 二极管 已停产 FMM-24R

CTM-24S 二极管 已停产 FMM-24S

CTM-26R 二极管 已停产 FMM-26R

CTM-26S 二极管 已停产 FMM-26S

CTM-26U 二极管 已停产 –

CTM-31R 二极管 已停产 –

CTM-31S 二极管 已停产 –

CTM-32R 二极管 已停产 –

CTM-32S 二极管 已停产 –

CTM-34R 二极管 已停产 –

CTM-34S 二极管 已停产 –

CTM-36R 二极管 已停产 –

CTM-36S 二极管 已停产 –

CTP-G2FR 二极管 已停产 FMP-G2FS

CTS-3FU 二极管 已停产 FMP-3FU

CTS-G3FR 二极管 已停产 FMQ-G5FMS

CTU-12R 二极管 已停产 FMU-12R

CTU-12S 二极管 已停产 FMU-12S

CTU-21R 二极管 已停产 –

CTU-21S 二极管 已停产 –

CTU-22R 二极管 已停产 FMU-22R

CTU-22S 二极管 已停产 FMU-22S

CTU-24R 二极管 已停产 FMU-24R

CTU-24S 二极管 已停产 FMU-24S

CTU-26R 二极管 已停产 FMU-26R

CTU-26S 二极管 已停产 FMU-26S

CTU-31R 二极管 已停产 –

CTU-31S 二极管 已停产 –

CTU-32R 二极管 已停产 –

CTU-32S 二极管 已停产 –

CTU-34R 二极管 已停产 –

CTU-34S 二极管 已停产 –

CTU-36R 二极管 已停产 –

CTU-36S 二极管 已停产 –

CTU-38R 二极管 已停产 –

CTU-38S 二极管 已停产 –

CTU-G26R 二极管 已停产 FMU-G26S

CTU-G2DR 二极管 已停产 FMU-G2FS

CTU-G3DR 二极管 已停产 –

CTX-12SL 二极管 已停产 FMX-12SL

EH1A 二极管 已停产 –

EH1Z 二极管 已停产 –

EK 02 二极管 已停产 –

EK 03 二极管 已停产 –

EK 12 二极管 已停产 –

EK 13 二极管 已停产 

EP01Z 二极管 已停产 –

ES01 二极管 已停产 –

ES01Z 二极管 已停产 –

ES1A 二极管 已停产 –

ET013 PNPN 型开关元件 不用于新的设计 –

ET014 PNPN 型开关元件 已停产 –

ET0141 PNPN 型开关元件 不用于新的设计 –

ET015 PNPN 型开关元件 不用于新的设计 –

ET020 PNPN 型开关元件 不用于新的设计 –

EU01A 二极管 已停产 –

EU1A 二极管 已停产 –

FKV560 MOS FET 已停产 –

FMB-22H 二极管 已停产 FMJ-2153

FMB-22L 二极管 已停产 –

FMB-23L 二极管 已停产 –

FMB-32 二极管 已停产 –

FMB-32M 二极管 已停产 –

FMB-33M 二极管 已停产 –

FMB-33S 二极管 已停产 –

FMB-34 二极管 已停产 –

FMB-34M 二极管 已停产 –

FMB-34S 二极管 已停产 –

FMB-36 二极管 已停产 –

FMB-36M 二极管 已停产 FMW-4306

FMB-39 二极管 已停产 –

FMB-39M 二极管 已停产 FMEN-430A

FMB-G12L 二极管 已停产 –

FMB-G22H 二极管 已停产 –

FME-2104 二极管 已停产 –

FME-220A 二极管 不用于新的设计 –

FME-230A 二极管 不用于新的设计 –

FMG-32R 二极管 已停产 –

FMG-32S 二极管 已停产 –

FMG-33R 二极管 已停产 –

FMG-33S 二极管 已停产 –

FMG-33U 二极管 已停产 –

FMG-34R 二极管 已停产 –

FMG-34S 二极管 已停产 –

FMG-34U 二极管 已停产 –

FMG-36R 二极管 已停产 –

FMG-36S 二极管 已停产 –

FMG-G36S 二极管 已停产 –

FMG-G3CS 二极管 已停产 –

FMGS-1056 二极管 已停产 –

FML-11S 二极管 已停产 –

FML-21S 二极管 已停产 –

FML-31S 二极管 已停产 –

FML-32S 二极管 已停产 FML-4202S

FML-33S 二极管 已停产 –

FML-34S 二极管 已停产 FML-4204S

FML-36S 二极管 已停产 FMD-4206S

FML-G26S 二极管 不用于新的设计 FMD-G26S

FMM-31R 二极管 已停产 –

FMM-31S 二极管 已停产 –

FMM-32R 二极管 已停产 –

FMM-32S 二极管 已停产 –

FMM-34R 二极管 已停产 –

FMM-34S 二极管 已停产 –

FMM-36R 二极管 已停产 –

FMM-36S 二极管 已停产 –

FMM-3CU 二极管 已停产 –

FMP-G2FS 二极管 不用于新的设计 –

FMS-3FUM 二极管 已停产 –
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 型号 类别 产品生命周期 替代品  型号 类别 产品生命周期 替代品 

FMU-11S 二极管 已停产 –

FMU-21S,R 二极管 已停产 –

FMU-31R 二极管 已停产 –

FMU-31S 二极管 已停产 –

FMU-32R 二极管 已停产 –

FMU-32S 二极管 已停产 –

FMU-32U 二极管 已停产 –

FMU-34R 二极管 已停产 –

FMU-34S 二极管 已停产 –

FMU-36R 二极管 已停产 –

FMU-36S 二极管 已停产 –

FMV-3HU 二极管 已停产 –

FMX-32S 二极管 已停产 FMX-4202S

FMX-33S 二极管 已停产 FMX-4203S

FN651 三极管 已停产 –

HVR-1X-40B 二极管 已停产 –

LM3875 集成电路（音频放大器） 已停产 –

MP2-202S 二极管 已停产 –

MP3-306 二极管 已停产 –

MPX-2103 二极管 已停产 –

NEN-250 三极管 已停产 –

NEP-250 三极管 已停产 –

PZ 127 二极管 已停产 –

PZ 427 二极管 已停产 –

RB-150 二极管 已停产 –

RB-151 二极管 已停产 –

RB-152 二极管 已停产 –

RB-154 二极管 已停产 –

RB-156 二极管 已停产 –

RB-158 二极管 已停产 –

RB-401 二极管 已停产 –

RB-402 二极管 已停产 –

RB-402U 二极管 已停产 –

RB-404 二极管 已停产 –

RB-406 二极管 已停产 –

RB-40C 二极管 已停产 –

RB-601 二极管 已停产 –

RB-601F 二极管 已停产 –

RB-602 二极管 已停产 –

RB-602F 二极管 已停产 –

RB-604 二极管 已停产 –

RB-606 二极管 已停产 –

RBA-1002 二极管 已停产 –

RBA-1004B 二极管 已停产 –

RBA-401 二极管 已停产 –

RBA-402 二极管 已停产 –

RBA-402L 二极管 已停产 –

RBA-404B 二极管 已停产 –

RBA-406B 二极管 已停产 –

RBV-401 二极管 已停产 –

RBV-402 二极管 已停产 –

RBV-402L 二极管 已停产 –

RBV-404 二极管 已停产 –

RBV-406 二极管 已停产 –

RBV-406B 二极管 已停产 –

RBV-406H 二极管 已停产 –

RBV-406M 二极管 已停产 –

RBV-408 二极管 已停产 –

RBV-40C 二极管 已停产 –

RBV-4102 二极管 已停产 –

RBV-4106M 二极管 已停产 –

RC 3B2 二极管 不用于新的设计 –

RG 2A2 二极管 不用于新的设计 –

RH10F 二极管 已停产 –

RK13 二极管 已停产 –

RK33 二极管 已停产 –

RK43 二极管 已停产 –

RL 2A 二极管 不用于新的设计 RD 2A

RM4B 二极管 已停产 –

RO2A 二极管 已停产 –

SAP08N 三极管 已停产 STD01N

SAP08P 三极管 已停产 STD01P

SAP09N 三极管 已停产 STD01N

SAP09P 三极管 已停产 STD01P

SAP10N 三极管 已停产 STD02N

SAP10P 三极管 已停产 STD02P

SAP15N 三极管 已停产 STD03N

SAP15P 三极管 已停产 STD03P

SAP16N 三极管 已停产 STD03N

SAP16P 三极管 已停产 STD03P

SDA01 三极管（阵列） 已停产 –

SDC01 三极管 已停产 SDC03

SDH03 三极管（阵列） 已停产 –

SDK01M 集成电路（电机驱动器） 已停产 SDK03M

SDK04 三极管（阵列） 已停产 –

SE005A 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE005B 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE013E 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE034N 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE034NT 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE040N 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE070N 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE075N 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE080N 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE095N 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE103N 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE105N 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE113N 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SE117N 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SECU1D01C 发光二极管 已停产 SECT1D01C-S

SECU1D05C-S 发光二极管 已停产 SECT1D05C-S

SECU1E01C 发光二极管 已停产 SECT1E01C-S

SECU1E05C-S 发光二极管 已停产 SECT1E05C-S

SECU1E05C-SE 发光二极管 已停产 SECT1E05C-S

SECU2E24C-P 发光二极管 已停产 SECT2E24C-S

SECU3M02C 发光二极管 已停产 SECT3M02C-S

SECU4E01C 发光二极管 已停产 SECT4E01C-S

SECU4E03C-S 发光二极管 已停产 SECT4E03C-S

SEL1111R 发光二极管 已停产 –

SEL1112R 发光二极管 已停产 –

SEL1120R 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL1121R 发光二极管 已停产 –

SEL1123R 发光二极管 已停产 –

SEL1124R 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL1131R 发光二极管 已停产 –

SEL1132R 发光二极管 已停产 –

SEL1134R 发光二极管 已停产 –

SEL1142R 发光二极管 已停产 –

SEL1211R 发光二极管 已停产 –

SEL1213CM 发光二极管 已停产 SEL1213C

SEL1215R 发光二极管 已停产 –

SEL1220R 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL1222R 发光二极管 已停产 –

SEL1310E 发光二极管 已停产 SEL1410E

SEL1310G 发光二极管 已停产 SEL1410G

SEL1311G 发光二极管 已停产 –

SEL1312G 发光二极管 已停产 –

SEL1320G 发光二极管 已停产 –

SEL1321G 发光二极管 已停产 –

SEL1323G 发光二极管 已停产 –
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SEL1324G 发光二极管 已停产 –

SEL1331G 发光二极管 已停产 –

SEL1332G 发光二极管 已停产 –

SEL1334G 发光二极管 已停产 –

SEL1342G 发光二极管 已停产 –

SEL1411G 发光二极管 已停产 –

SEL1420G 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL1420GW 发光二极管 已停产 –

SEL1421G 发光二极管 已停产 –

SEL1422G 发光二极管 已停产 –

SEL1424G 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL1650CM 发光二极管 已停产 –

SEL1711Y 发光二极管 已停产 –

SEL1720Y 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL1721Y 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL1722K 发光二极管 已停产 –

SEL1722Y 发光二极管 已停产 –

SEL1723Y 发光二极管 已停产 –

SEL1724Y 发光二极管 已停产 –

SEL1731Y 发光二极管 已停产 –

SEL1742Y 发光二极管 已停产 –

SEL1811D 发光二极管 已停产 –

SEL1820D 发光二极管 已停产 –

SEL1820W 发光二极管 已停产 –

SEL1821D 发光二极管 已停产 –

SEL1822D 发光二极管 已停产 –

SEL1823D 发光二极管 已停产 –

SEL1824D 发光二极管 已停产 –

SEL1842D 发光二极管 已停产 –

SEL1911D 发光二极管 已停产 –

SEL1915C 发光二极管 已停产 –

SEL1920D 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL1921D 发光二极管 已停产 –

SEL1922D 发光二极管 已停产 –

SEL1923D 发光二极管 已停产 –

SEL1924D 发光二极管 已停产 –

SEL1942D 发光二极管 已停产 –

SEL1E10CM 发光二极管 已停产 SELT1E10CXM-S, SELT1E50CM-S

SEL1E24W 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL2111R 发光二极管 已停产 –

SEL2111W 发光二极管 已停产 –

SEL2215RM 发光二极管 已停产 SEL2215R

SEL2310E 发光二极管 已停产 SEL2410E

SEL2310G 发光二极管 已停产 SEL2410G

SEL2311G 发光二极管 已停产 –

SEL2411G 发光二极管 已停产 –

SEL2710E 发光二极管 已停产 –

SEL2911D 发光二极管 已停产 –

SEL2915DM 发光二极管 已停产 SEL2915D

SEL3110R 发光二极管 已停产 SEL2110R, SEL6210R

SEL3110S 发光二极管 已停产 SEL2110S, SEL6210S

SEL3210R 发光二极管 已停产 SEL2210R, SEL6210R

SEL3210S 发光二极管 已停产 SEL2210S, SEL6210S

SEL3213C 发光二极管 已停产 SEL2213C

SEL3410E 发光二极管 已停产 SEL2410E, SEL6410E

SEL3410G 发光二极管 已停产 SEL2410G

SEL3413E 发光二极管 已停产 SEL2413E

SEL3510C 发光二极管 已停产 SEL2510C, SEL6510C

SEL3510G 发光二极管 已停产 SEL2510G, SEL6510G

SEL3710K 发光二极管 已停产 SEL2710K, SEL6710K

SEL3710Y 发光二极管 已停产 SEL2710Y, SEL6710Y

SEL3713K 发光二极管 已停产 SEL2713K

SEL3810A 发光二极管 已停产 SEL2910A, SEL6810A

SEL3810D 发光二极管 已停产 SEL2910D, SEL6810D

SEL3813A 发光二极管 已停产 SEL2813A
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SEL3910A 发光二极管 已停产 SEL2910A, SEL6910A

SEL3910D 发光二极管 已停产 SEL2910D, SEL6910D

SEL3913K 发光二极管 已停产 SEL2913K

SEL3E10C 发光二极管 已停产 SELT2E10C-S

SEL4110W 发光二极管 已停产 –

SEL4117R 发光二极管 已停产 –

SEL4225C 发光二极管 已停产 –

SEL4225R 发光二极管 已停产 –

SEL4225RM 发光二极管 已停产 –

SEL4226C 发光二极管 已停产 –

SEL4226R 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL4310E 发光二极管 已停产 SEL4410E

SEL4310G 发光二极管 已停产 SEL4410G

SEL4417G 发光二极管 已停产 –

SEL4425E 发光二极管 已停产 –

SEL4425G 发光二极管 已停产 –

SEL4425GM 发光二极管 已停产 –

SEL4426E 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL4426G 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL4427E 发光二极管 已停产 SEL4427EP

SEL4525C 发光二极管 已停产 –

SEL4717Y 发光二极管 已停产 –

SEL4725CM 发光二极管 已停产 –

SEL4725K 发光二极管 已停产 –

SEL4725Y 发光二极管 已停产 –

SEL4726K 发光二极管 已停产 –

SEL4726Y 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL4814W 发光二极管 已停产 –

SEL4817D 发光二极管 已停产 –

SEL4825A 发光二极管 已停产 –

SEL4825D 发光二极管 已停产 –

SEL4826A 发光二极管 已停产 –

SEL4826D 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL4917D 发光二极管 已停产 –

SEL4925A 发光二极管 已停产 –

SEL4925D 发光二极管 已停产 –

SEL4926A 发光二极管 已停产 –

SEL4926D 发光二极管 不用于新的设计 –

SEL550ST 发光二极管 已停产 –

SEL650ST 发光二极管 已停产 –

SEL665ST 发光二极管 已停产 –

SEL8301A 发光二极管 已停产 –

SEL8302A 发光二极管 已停产 –

SEL8701Y 发光二极管 已停产 –

SEL8701YB 发光二极管 已停产 –

SELS2J11W 发光二极管 不用于新的设计 –

SELU1D10CXM 发光二极管 已停产 SELT1D10CXM-S

SELU1D10CXM-S 发光二极管 已停产 SELT1D10CXM-S

SELU1D50CM 发光二极管 已停产 SELT1D50CM-S

SELU1D50CM-B 发光二极管 已停产 SELT1D50CM-S

SELU1D50CM-S 发光二极管 已停产 SELT1D50CM-S

SELU1E10CXM 发光二极管 已停产 SELT1E10CXM-S

SELU1E10CXM-S 发光二极管 已停产 SELT1E10CXM-S

SELU1E10WXM-P 发光二极管 已停产 SELT1E10WXM-S

SELU1E50CM 发光二极管 已停产 SELT1E50CM-S

SELU1E50CM-P 发光二极管 已停产 SELT1E50CM-S

SELU1E50CM-S 发光二极管 已停产 SELT1E50CM-S

SELU1E54CM-P 发光二极管 已停产 SELT1E54CM-S

SELU1E54CM-S 发光二极管 已停产 SELT1E54CM-S

SELU1E56BM 发光二极管 已停产 SELT1E56BM-S

SELU1WA65CMKT 发光二极管 已停产 SELT1WA65CMKT-S

SELU2D10C 发光二极管 已停产 SELT2D10C-S

SELU2E10C 发光二极管 已停产 SELT2E10C-S

SELU2E10C-P 发光二极管 已停产 SELT2E10C-S

SELU2E10CRW1 发光二极管 已停产 SELT2E10C-SRW1
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SELU2E10C-S 发光二极管 已停产 SELT2E10C-S

SELU2WA10C 发光二极管 已停产 SELT2WA10C-S

SELU4D70GMKT 发光二极管 已停产 SELT4D70GMKT-S

SELU5D20C 发光二极管 已停产 SELT5D20C-S

SELU5D20C-S 发光二极管 已停产 SELT5D20C-S

SELU5E20C 发光二极管 已停产 SELT5E20C-S

SELU5E20C-P 发光二极管 已停产 SELT5E20C-S

SELU5E20C-S 发光二极管 已停产 SELT5E20C-S

SELU5E23C 发光二极管 已停产 SELT5E23C-S

SELU5E23C-P 发光二极管 已停产 SELT5E23C-S

SELU5E23C-S 发光二极管 已停产 SELT5E23C-S

SE-M140 集成电路（误差放大器） 已停产 –

SFPA-53 二极管 不用于新的设计 –

SFPA-63 二极管 不用于新的设计 –

SFPA-73 二极管 不用于新的设计 SJPA-L3

SFPB-54 二极管 不用于新的设计 –

SFPB-56 二极管 不用于新的设计 –

SFPB-59 二极管 不用于新的设计 –

SFPB-64 二极管 不用于新的设计 SJPB-H4

SFPB-66 二极管 不用于新的设计 –

SFPB-69 二极管 不用于新的设计 –

SFPB-74 二极管 不用于新的设计 SJPB-L4

SFPB-76 二极管 不用于新的设计 SJPB-L6

SFPE-64 二极管 不用于新的设计 –

SFPJ-63 二极管 不用于新的设计 –

SFPJ-73 二极管 不用于新的设计 SJPJ-L3

SFPL-52 二极管 不用于新的设计 –

SFPL-62 二极管 不用于新的设计 SJPL-H2

SFPL-64 二极管 不用于新的设计 SJPL-F4

SFPM-52 二极管 不用于新的设计 –

SFPM-54 二极管 不用于新的设计 –

SFPM-62 二极管 不用于新的设计 –

SFPM-64 二极管 不用于新的设计 –

SFPW-56 二极管 不用于新的设计 –

SFPX-62 二极管 不用于新的设计 SJPX-F2

SFPX-63 二极管 不用于新的设计 SJPX-H3

SFPX-66 二极管 不用于新的设计 –

SFPZ-68 二极管 不用于新的设计 –

SHV-06UNK 二极管 已停产 SHV-06EN

SHV-08UK 二极管 已停产 –

SHV-08UNK 二极管 已停产 SHV-08EN

SHV-10 二极管 已停产 –

SHV-10DN 二极管 已停产 –

SHV-10EN 二极管 已停产 –

SHV-10ENM 二极管 已停产 –

SHV-10K 二极管 已停产 –

SHV-10KM 二极管 已停产 –

SHV-10UK 二极管 已停产 –

SHV-12 二极管 已停产 –

SHV-12DN 二极管 已停产 –

SHV-12EN 二极管 已停产 –

SHV-12ENM 二极管 已停产 –

SHV-12K 二极管 已停产 –

SHV-12KM 二极管 已停产 –

SHV-12UK 二极管 已停产 –

SHV-14 二极管 已停产 –

SHV-14KM 二极管 已停产 –

SHV-16KM 二极管 已停产 –

SHV-16S 二极管 已停产 –

SHV-16UK 二极管 已停产 –

SI-18751 集成电路（音频放大器）  已停产 –

SI-18752 集成电路（音频放大器）  已停产 –

SI-3002KWD 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-3002KWF 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-3003KWD 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-3003KWM 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-3018KD 集成电路（稳压） 已停产 SI-3012KD

SI-3018KF 集成电路（稳压） 已停产 SI-3010KFE

SI-3018KM 集成电路（稳压） 不用于新的设计 SI-3012KM

SI-3018LS 集成电路（稳压） 已停产 SI-3018LSA

SI-3018LU 集成电路（稳压） 已停产 SI-3012LU

SI-3025F 集成电路（稳压） 不用于新的设计 SI-3010KEF

SI-3025KD 集成电路（稳压） 已停产 SI-3012KD

SI-3025LS 集成电路（稳压） 已停产 SI-3025LSA

SI-3025ZD 集成电路（稳压） 已停产 SI-3011ZD

SI-3025ZF 集成电路（稳压） 已停产 SI-3011ZFE

SI-3027LU 集成电路（稳压） 已停产 SI-3012LU

SI-3033KF 集成电路（稳压） 已停产 SI-3010KFE

SI-3033LS 集成电路（稳压） 已停产 SI-3033LSA

SI-3033LU 集成电路（稳压） 不用于新的设计 SI-3012LU

SI-3034ZD 集成电路（稳压） 已停产 SI-3011ZD

SI-3048LSA 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-3050F 集成电路（稳压） 不用于新的设计 SI-3010KEF

SI-3050KF 集成电路（稳压） 已停产 SI-3010KFE

SI-3050LU 集成电路（稳压） 已停产 SI-3012LU

SI-3050N 集成电路（稳压） 已停产 SI-3010KFE

SI-3050R 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-3052P 集成电路（稳压） 已停产 SI-3050J

SI-3052V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3050J

SI-3062V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3050J

SI-3082V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3050J

SI-3090F 集成电路（稳压） 不用于新的设计 SI-3010KEF

SI-3090KD 集成电路（稳压） 已停产 SI-3010KD

SI-3102V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3090J

SI-3120F 集成电路（稳压） 不用于新的设计 SI-3010KEF

SI-3120KD 集成电路（稳压） 已停产 SI-3010KD

SI-3120N 集成电路（稳压） 已停产 SI-3010KFE

SI-3122P 集成电路（稳压） 已停产 SI-3120J

SI-3122V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3120J

SI-3132V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3120J

SI-3150F 集成电路（稳压） 已停产 SI-3010KFE

SI-3150N 集成电路（稳压） 已停产 SI-3010KFE

SI-3151N 集成电路（稳压） 已停产 SI-3150C

SI-3152P 集成电路（稳压） 已停产 SI-3150J

SI-3152V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3150J

SI-3157F 集成电路（稳压） 已停产 SI-3010KEF

SI-3182V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3150J

SI-3202V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3150J

SI-3240F 集成电路（稳压） 不用于新的设计 –

SI-3242P 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-3522V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3050J

SI-3922V 集成电路（稳压） 已停产 SI-3090J

SI-7115B 集成电路（电机驱动器） 已停产 SLA7032M

SI-7200E 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7200M 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7201A 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7202A 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7230E 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7230M 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7235E 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7300A 集成电路（电机驱动器） 已停产 SLA7032M

SI-7330A 集成电路（电机驱动器） 已停产 SLA7033M

SI-7331A 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7500A 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7501 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7600 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-7600D 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SI-8011 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8012 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8013 集成电路（稳压） 已停产 –
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SI-8014 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8020 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8021 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8022 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8023 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8025JF 集成电路（稳压） 已停产 SI-8008TFE

SI-8050SB 集成电路（稳压） 已停产 SI-8001TFE

SI-8051JD 集成电路（稳压） 已停产 SI-8001FDL

SI-8090JF 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8090K 集成电路（稳压） 已停产 SI-8008TFE

SI-8100D 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8120E 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8201L 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8202L 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8211L 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8213L 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8406L 集成电路（稳压） 不用于新的设计 –

SI-8504L 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8811L 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8911L 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8921L 集成电路（稳压） 已停产 –

SI-8922L 集成电路（稳压） 已停产 –

SID1010BXM 发光二极管 已停产 –

SID1010CM2 发光二极管 已停产 –

SID1H10CXM 发光二极管 已停产 –

SID1K10CM2 发光二极管 已停产 –

SLA2102MD 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SLA3001M 集成电路（稳压） 已停产 –

SLA4300 三极管（阵列） 已停产 –

SLA4310 三极管（阵列） 已停产 –

SLA4340 三极管（阵列） 已停产 –

SLA4391 三极管（阵列） 不用于新的设计 –

SLA5003 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5005 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5009 三极管（阵列） 已停产 SLA5060

SLA5013 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5024 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5027 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5031 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5040 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5042 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5044 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5046 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5047 三极管（阵列） 已停产 SLA5041

SLA5049 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5052 三极管（阵列） 已停产 SLA5041

SLA5054 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5057 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5070 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5072 三极管（阵列） 不用于新的设计 –

SLA5089 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5094 三极管（阵列） 已停产 –

SLA5505M 集成电路 已停产 –

SLA5507M 集成电路 已停产 –

SLA5513M 集成电路 已停产 –

SLA6101 三极管（阵列） 已停产 –

SLA6102 三极管（阵列） 已停产 –

SLA6601M 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SLA6602M 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SLA6804M 集成电路（电机驱动器） 已停产 –

SLA7022M 集成电路（电机驱动器） 已停产 SLA7022MU

SLA7027M 集成电路（电机驱动器） 已停产 SLA7027MU

SLA8001 三极管（阵列） 已停产 –

SLH30 发光二极管 已停产 –

SLH50 发光二极管 已停产 –

SLM6001 三极管（阵列） 已停产 –

SLS34 发光二极管 已停产 –

SLS36 发光二极管 已停产 –

SLS54 发光二极管 已停产 –

SMA4392 三极管（阵列） 已停产 –

SMA5101 三极管（阵列） 已停产 –

SMA5104 三极管（阵列） 已停产 SMA5127

SMA5105 三极管（阵列） 已停产 SMA5106

SMA5114 三极管（阵列） 已停产 –

SMA5126 三极管（阵列） 已停产 –

SMA6014 三极管（阵列） 已停产 –

SMA7022M 集成电路（电机驱动器） 已停产 SMA7022MU

SML12460C 发光二极管 不用于新的设计 –

SML16760CN 发光二极管 不用于新的设计 –

SML19460C 发光二极管 已停产 –

SMLU12D16W 发光二极管 已停产 SMLT12D16W-S

SMLU12E16C 发光二极管 已停产 SMLT12E16C-S

SMLU12E16C-S 发光二极管 已停产 SMLT12E16C-S

SMLU12E16W 发光二极管 已停产 SMLT12E16W-S

SMLU12E16W-S 发光二极管 已停产 SMLT12E16W-S

SMLU18D16W-S 发光二极管 已停产 SMLT18D16W-S

SMLU18E16C 发光二极管 已停产 SMLT18E16C-S

SMLU1BD16W-B 发光二极管 已停产 SMLT1BD16W-S

SMLU1DE16W-BP 发光二极管 已停产 SMLT1DE16W-S

SPJ-63S 二极管 已停产 –

SSB-14LT 二极管 已停产 –

STA221A 三端双向可控硅 已停产 –

STA304A 三极管（阵列） 已停产 –

STA308A 三极管（阵列） 已停产 –

STA309A 三极管（阵列） 不用于新的设计 –

STA311A 三极管（阵列） 已停产 –

STA312A 三极管（阵列） 已停产 –

STA341M 三极管（阵列） 已停产 –

STA342M 三极管（阵列） 已停产 –

STA351A 三极管（阵列） 已停产 –

STA352A 三极管（阵列） 已停产 –

STA371A 三极管（阵列） 不用于新的设计 –

STA414A 三极管（阵列） 已停产 –

STA415A 三极管（阵列） 已停产 –

STA435A 三极管（阵列） 不用于新的设计 –

STA451C 三极管（阵列） 已停产 –

STA455C 三极管（阵列） 已停产 –

STA458C 三极管（阵列） 已停产 –

STA492A 三极管（阵列） 已停产 –

STA501A 三极管（阵列） 已停产 –

STA506A 三极管（阵列） 已停产 –

STA513A 三极管（阵列） 已停产 –

STA517A 三极管（阵列） 已停产 –

STA521A 三极管（阵列） 已停产 –

STA802M 集成电路（稳压） 已停产 –

STR20005 集成电路（稳压） 已停产 SI-8050S

STR20012 集成电路（稳压） 已停产 SI-8120S

STR2005 集成电路（稳压） 已停产 SI-8050S

STR2012 集成电路（稳压） 已停产 SI-8120S

STR2013 集成电路（稳压） 已停产 –

STR2015 集成电路（稳压） 已停产 SI-8150S

STR2024 集成电路（稳压） 已停产 –

STR7001 集成电路（稳压） 已停产 –

STR7002 集成电路（稳压） 已停产 –

STR7003 集成电路（稳压） 已停产 –

STR7101 集成电路（稳压） 已停产 –

STR7102 集成电路（稳压） 已停产 –

STR7103 集成电路（稳压） 已停产 –

STR9005 集成电路（稳压） 已停产 –

STR9012 集成电路（稳压） 已停产 –
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STR90120 集成电路（稳压） 已停产 SI-3120J

STR9015 集成电路（稳压） 已停产 –

SV-2SS 二极管 已停产 –

TF320M 可控硅 已停产 TF341M

TF320M-A 可控硅 已停产 TF321M-A

TF321M 可控硅 已停产 TF341M

TF325P 可控硅 已停产 –

TF341S 可控硅 已停产 –

TF521M 可控硅 已停产 –

TF521S 可控硅 已停产 TF541S

TF620M 可控硅 已停产 TF861M

TF640M 可控硅 已停产 TF841M

TFD312M 可控硅 已停产 –

TFD312S 可控硅 已停产 –

TFD315M 可控硅 已停产 –

TFH341S 可控硅 已停产 –

TFH361S 可控硅 已停产 –

TGH340M 可控硅 已停产 –

TM1041M-L 三端双向可控硅 已停产 TMA104S-L

TM1061M-L 三端双向可控硅 已停产 TMA106S-L

TM1241M-L 三端双向可控硅 已停产 TMA124S-L

TM1261M-L 三端双向可控硅 已停产 TMA126S-L

TM1262B-R 三端双向可控硅 已停产 –

TM1641M-L 三端双向可控硅 已停产 TMA164S-L

TM1641P-L 三端双向可控硅 已停产 TMA164P-L

TM1661M-L 三端双向可控硅 已停产 TMA166S-L

UX-C2B 二极管 已停产 –

UX-F5B 二极管 已停产 –

 型号 类别 产品生命周期 替代品 

停产的产品与备件
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